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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

_ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ _ Αρ. Φύλλου 6 51 

26 Ιουλίου 1995 


ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Αριθ. 56361 /Ε3/5221 {1) 

Έλεγχος διακίνησης προϊόντων «Διττής Χρήσεως». 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1 · Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 «Περί Κυβερνήσεως και 
Κυβερνητικών Οργάνων». 

2. Τον Κανονισμό του Συμβουλίου της Ε.Ε. αριθ. 
3381/94 «Περί θεσπίσεως καθεστώτος ελέγχου των εξα¬ 
γωγών των «Διττής Χρήσεως προϊόντων», όπως αυτή τρο¬ 
ποποιήθηκε με τον με αριθ. 837/95 όμοιό του, σε συνδυα¬ 
σμό με την Απόφαση «Κοινής Δράσης» των Υπουργών 
Εξωτερικών της Ε.Ε. αριθ. 94/942/ΡΕ30 όπως αυτή τρο¬ 
ποποιήθηκε με τις με αριθ, 95/127/ΡΕ30 και 95/128/ 
ΡΕ50 όμοιές της. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 936/79 «περί τροποποιήσεως 
και συμπληρώσεως των περί Εξωτερικού Εμπορίου Διατά¬ 
ξεων». 

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/93 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» άρθρο 32 παρ. γ. (ΦΕΚ 
55Α/1993). 

5. Την 29791/14.7.94 κοινή Απόφαση του Πρωθυ¬ 
πουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας «Καθορι¬ 
σμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Εθνικής Οικονο¬ 
μίας». 

6. Την με αριθ. Β3ΔΦ. 6747.2/400/ΑΣ 1171/90 Από¬ 
φαση του Υπουργού Εξωτερικών. 

7. Ότι η παρούσα απόφαση δεν συνεπάγεται έξοδα για 
τον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε: 

I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

1. Οι εξαγωγές από την Ευρωπαϊκή' Ενωση, των αναφε- 
ρομένων οτον συνημμένο στην παρούσα πίνακα 1 αγαθών 
και τεχνολογιών, χαρακτηρισμένων ως αγαθά και τεχνο¬ 
λογίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για πολιτι¬ 
κούς και για στρατιωτικούς σκοπούς (Διττής Χρήσεως), θα 
πραγματοποιούνται μόνον κατόπιν χορηγήσεως σχετικής 
εγκριτικής αδείας των αρμοδίων αρχών των Κρατών - Με¬ 
λών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την Ελληνική Δημοκρα¬ 
τία αρμόδια αρχή χορηγήσεως των ως άνω αδειών, είναι η 
Διεύθυνση Διαδικασιών Εξωτερικού Εμπορίου του Υπουρ¬ 
γείου Εθνικής Οικονομίας. 

2. Για τους σκοπούς της Αποφάσεως αυτής: 

2.1. Ως «Εξαγωγή» ορίζεται η διαδικασία που αναφέρε- 
ται στο άρθρο 161 του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα, 


σύμφωνα με το οποίο αγαθά της Ε.Ε. προσωρινά ή ορι¬ 
στικά εξέρχονται του τελωνειακού χώρου της Ε.Ε. Στον 
παραπάνω ορισμό συμπεριλαμβάνεται και η επανεξαγωγή 
δηλαδή το είδος της εμπορικής πράξεως η οποία αναφέ- 
ρεται στο άρθρο 182 του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώ¬ 
δικα, σύμφωνα με το οποίο μη Κοινοτικά αγαθά εξέρχο¬ 
νται του τελωνειακού χώρου της Ε.Ε. 

2.2. Ως «Εξαγωγέας» ορίζεται κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου κατατίθεται το σχε¬ 
τικό Ε.Δ.Ε. εξαγωγής και το οποίο είναι ιδιοκτήτης των διτ¬ 
τής χρήσεως προϊόντων ή έχει παρεμφερές δικαίωμα διά¬ 
θεσης αυτών την στιγμή που κατατίθεται χο σχετικό Ε.Δ.Ε. 
Όταν η κατοχή ή το σχετικό παρεμφερές δικαίωμα ανήκει 
σε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) εγκατεστημένο εκτός Ε.Ε., 
η δε εξαγωγή πραγματοποιείται κατόπιν συμβολαίου με 
πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) εγκατεστημένο στην Ε Ε., 
εξαγωγέας θα θεωρείται το εγκατεστημένο στην Ε.Ε. 
συμβαλλόμενο μέρος. 

2.3. Ως «Αρμόδιες Αρχές» ορίζονται οι Αρχές κάθε Κ-Μ 
οι οποίες είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή του ελέγχου 
των εξαγωγών. 

2.4. «Εγκατάσταση» νοείται για μεν τα φυσικά πρόσωπα 
ο τόπος της συνήθους κατοικίας τους για δε τα νομικά 
πρόσωπα το Κ-Μ σύμφωνα με την νομοθεσία του οποίου 
έχει συσταθεί και έχει την καταστατική έδρα, την κεντρική 
διοίκηση ή την κυρία εγκατάστασή της (άρθρο 58, Συνθή¬ 
κης ΕΚ). 

Οι θυγατρικές αποτελούν ξεχωριστό νομικό πρόσωπο 
και κατά συνέπεια είναι εξαγωγείς κατά την έννοια της πα- 
ρούσης έχοντας ξεχωριστή από την μητρική εγκατά¬ 
σταση. 

3, Οι αρμόδιες για την εφαρμογή των ελέγχων αρχές, 
δύναται να θέσουν ως απαραίτητη προϋπόθεση πραγμα¬ 
τοποίησης μιας εξαγωγής αγαθών διττής χρήσεως, τον 
εφοδιασμό του εξσγωγέα με την σχετική εγκριτική άδεια, 
ακόμα και όταν τα προϊόντα αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται 
στον πίνακα 1 της παρούσας, αν έχουν πληροφορηθεί ότι 
τα εν λόγω αγαθά προορίζονται ή μπορεί να προοορίζονται 
εν μέρει ή στο σύνολό τους να χρησιμοποιηθούν σε σχέση 
με την ανάπτυξη ή παραγωγή ή αποθήκευση ή αναγνώριση 
ή εντοπισμό των χημικών, βιολογικών ή πυρηνικών όπλων 
καθώς και με την ανάπτυξη ή παραγωγή ή εντοπισμό ή 
αποθήκευση βλημάτων ικανών να μεταφέρουν τέτοια 
όπλα, ως αυτά περιγράφονται στις σχετικές Συμφωνίες μη 
Διασποράς. 
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Αν ο εξαγωγέας γνωρίζει ότι τα εν λόγω αγαθά προορί¬ 
ζονται εν όλο ή εν μέρει να χρησιμοποιηθούν για τους σκο¬ 
πούς που αναφέρονται παραπάνω, οφείλει να το γνωρίσει 
αυτό στις αρμόδιες αρχές του Κ-Μ που είναι εγκατεστη¬ 
μένος, οι οποίες μπορούν να θέσουν την συγκεκριμένη 
εξαγωγή υπό καθεστώς ελέγχου. 

4. Οι αρμόδιες για την εφαρμογή των ελέγχων ελληνι¬ 
κές αρχές, δύνανται να θέσουν σαν απαραίτητη προϋπό¬ 
θεση πραγματοποίησης μιας αποστολής αγαθών διττής 
χρήσεως περιλαμβανόμενων στον Πίνακα 1 προς άλλο 
Κ-Μ της Ε.Ε., τον εφοδιασμό του εξαγωγέα με την σχε¬ 
τική εγκριτική άδεια εάν γνωρίζουν ότι ο τελικός προορι¬ 
σμός των εν λόγω αγαθών ευρίσκεται εκτός της Ε.Ε. 

II. ΕΙΔΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥΣ 

1. Αδειες εξατομικευμένες: 

Οι άδειες αυτές χορηγούνται επί ειδικού εντύπου, από 
τις αρχές του Κ-Μ που είναι εγκατεστημένος ο εξαγω- 
γέας, είναι εξατομικευμένες, μη μεταβιβάσιμες, διάρ¬ 
κειας δύο μηνών, αφορούν δε συγκεκριμένη ποσότητα και 
είδη. 

Καλύπτουν το σύνολο των προϊόντων που περιγράφο- 
νται στον πίνακα 1 της παρούσης, και απαιτούνται και για 
την ενδοκοινοτική μεταφορά των προϊόντων διτής χρή¬ 
σεως που περιγράφονται στους συνημμένους στην πα¬ 
ρούσα Πίνακες 3 και 4 οι οποίοι αποτελούν γνήσια υποσύ¬ 
νολα του Πίνακος 1. Ισχύουν για όλη την Ε.Ε. και για την 
χορήγησή τους απαιτείται η υποβολή εντύπου αιτήσεως 
στις αρμόδιες αρχές, στην οποία θα περιγράφονται αναλυ¬ 
τικά όλα τα προβλεπόμενα στο έντυπο στοιχεία; 

Η χορήγηση της ανωτέρω αδείας μπορεί επίσης να τε¬ 
θεί και σαν απαραίτητος όρος προκειμένου και για ενδο¬ 
κοινοτικές μεταφορές των προϊόντων του Πίνακος 1 ή 
προϊόντων μη συμπεριλαμβανομένων στον Πίνακα αυτό, 
αλλό για τα οποία υπάρχει πληροφορία ότι μπορεί να χρη¬ 
σιμοποιηθούν για την παρασκευή, εγκατάσταση, εντοπι¬ 
σμό και ανίχνευση όπλων μαζικής καταστροφής, εάν ο 
εξαγωγέας (αποστολέας) γνωρίζει ότι ο τελικός προορι¬ 
σμός των διττής χρήσεως προϊόντων ευρίσκεται εκτός Ε. 
Ένωσης οι αρμόδιες για την χορήγηση της άδειας εθνικές 
αρχές δύνανται κατά την κρίση τους να απαιτήσουν εκτός 
των αναφερομένων στο έντυπο στοιχείων και οτιδήποτε 
άλλο στοιχείο σχετικό με την τελική χρήση των προς εξα¬ 
γωγή προϊόντων και ή την επανεξαγωγή των. 

Για την εξαγωγή προς τρίτες χώρες και την αποστολή 
στην Ε.Ε. των προϊόντων των Πινάκων 3 και 4 η σχετική αί¬ 
τηση πέραν των προβλεπομένων στοιχείων θα πρέπει να 
συνοδεύεται απαραιτήτως από τα παρακάτω παραστα¬ 
τικά: 

1.1. Διεθνές Πιστοποιητικό Εισαγωγής ή Πιστοποιητικό 
Τελικού Χρήστη (Επά ϋεβτ ΟβΓίίίίοείβ). 

1.2. Υπεύθυνη δήλωση του εξαγωγέα, σύμφωνα με την 
οποία θα υποχρεούται να προσκομίσει στο Υπουργείο 
Εθνικής Οικονομίας (Δ/νση Διαδικασιών Εξωτερικού 
Εμπορίου) εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία φόρ- 
τωσης των προϊόντων αποδεικτικά στοιχεία, δεόντως θε¬ 
ωρημένα από τις αρχές της χώρας προορισμού, με τα 
οποία θα πιστοποιείται ότι το προϊόν έφθασε στη δηλω- 
θείσα χώρα προορισμού (Ροδί δΜρΓπεηί ΟοπΙγοΙ). 

Τα ανωτέρω παραστατικά μπορούν κατά περίπτωση να 
απαιτηθούν και για εξαγωγές προς τρίτες χώρες και άλλων 
προϊόντων του Πίνακος 1. 


Πλέον των ανωτέρω και για ενδοκοινοτικές μεταφορές 
πλουτωνίου και ουρανίου εμπλουτισμένου σε ποσοστό 
πάνω από 20% καθώς και εγκαταστάσεων, βασικών εξαρ¬ 
τημάτων κρίσιμου σημασίας και τεχνολογίας σχετικής με 
την αναπαραγωγή, τον εμπλουτισμό και την κατασκευή 
του βαρέως ύδατος, απαιτείται η τήρηση της θεσπισθεί- 
σας από την Δήλωση Κοινής Πολιτικής της 20ης Νοεμ¬ 
βρίου 1984 διαδικασίας. 

Ειδικότερα; 

-Έως τον χρόνο της χρησιμοποίησής του, διαχωρι¬ 
σμένο πλουτώνιο και ουράνιο εμπλουτισμένο πάνω από 
20%, θα εναποθηκεύονται στο μέρος διαχωρισμού και 
εμπλουτισμού τους ή στο μέρος βιομηχανικής κατα¬ 
σκευής των καυσίμων που περιέχουν πλουτώνιο και ουρά¬ 
νιο εμπλουτισμένο σε ποσοστό πάνω από 20% ή σε απο¬ 
θήκες που είτε δημιουργήθηκαν και ελέγχονται προς 
τούτο από ένα Κ-Μ είτε αποτελούν προϊόν κοινής συμφω¬ 
νίας των εμπλεκομένων Κ-Μ. 

- Το πλουτώνιο και το ουράνιο που είναι εμπλουτισμένο 
σε ποσοστό πάνω οπό 20% θα μεταφέρονται από τα Κ-Μ 
κατόπιν υποβολής από τον παραλήπτη ενός πιστοποιητι¬ 
κού (όπως το συνημμένο στην παρούσα υπόδειγμα) που 
θα εξειδικεύει τον τελικό προορισμό, τις ποσότητες, την 
κατά προσέγγιση μέρα παράδοσης, το χρονοδιάγραμμα 
της χρησιμοποίησης, ο τρόπος παράδοσης και τη διάθεση 
του υλικού σε μία από τις ακόλουθες χρήοεις: 

- Για καύσιμο πυρηνικών αντιδραστήρων ενεργείας ή 
έρευνας που λειτουργούν ή είναι υπό κατασκευή στο έδα¬ 
φος ενός Κ-Μ ή σε περιοχή υπό την δικαιοδοσία του. 

- Για βιομηχανική κατασκευή, σε έδαφος που ανήκει σε 
Κ-Μ η σε περιοχή υπό την δικαιοδοσία του, πυρηνικών 
καυσίμων που προορίζονται για τον εφοδιασμό των παρα¬ 
πάνω περιγραφομένων αντιδραστήρων. 

Εάν τα καύσιμα αυτά πρόκειται να μεταφορτωθούν για 
κάλυψη αναγκών αντιδραστήρος ευρισκομένου αε Τρίτη 
χώρα, πρέπει να τηρηθεί η αρχή σύμφωνα με την οποία, το 
Κ-Μ το οποίο έχει διαχωρήσει το πλουτώνιο ή εμπλουτίσει 
το ουράνιο, συμφωνεί με την μεταφόρτωση αυτή. 

- Για έρευνα και ανάπτυξη σε οποιαδήποτε εργαστήριο 
που βρίσκεται σε περιοχή που ευρίσκεται σε Κ-Μ ή που 
ανήκει στην δικαιοδοσία του. 

- Για χρήση σε κάθε άλλη εγκατάσταση που ευρίσκεται 
αε περιοχή που ευρίσκεται σε Κ-Μ ή ανήκει στην δικαιο¬ 
δοσία του και συνδέεται με ενεργειακά προγράματα ή 
έρευνα και ανάπτυξη προγραμμάτων. 

- Η Κυβέρνηση του Κ-Μ στο οποίο είναι εγκατεστημέ¬ 
νος ο παραλήπτης πρέπει να βεβαιώσει την ακρίβεια των 
οτοιχείων που περιγράφονται στο παραπάνω πιστοποιη¬ 
τικό. 

Της προβλεπόμενης από την Δήλωση της Κοινής Πολι¬ 
τικής διαδικασίας εξαιρούνται το πλουτώνιο που περιέχει 
το ισότοπο πλουτώνιο 238 πάνω από 80%, τα ειδικά σχε¬ 
διασμένα υλικά που χρησιμοποιούνται στα όργανα ευαί¬ 
σθητου μετρήσεως και για ποσότητες ενός γραμμαρίου ή 
λιγότερες, καθώς και οι φορτώσεις και μεταφορτώσεις 
ποσοτήτων που δεν υπερβαίνουν σε ποσότητα τα πενήντα 
ενεργά (αποτελεσματικά) γραμμάρια σε ετήσια βάση. 

2. Αδειες Απλοποιημένων Διαδικασιών: 

Είναι δυνατή η εφαρμογή απλοποιημένων διαδικασιών 
δια εξαγωγές όλων των προϊόντων του Πίνακος 1 και των 
αναφερομένων στο Κεφάλαιο I παράγραφο 3 της παρού¬ 
σης με εξαίρεση τα προϊόντα των Πινάκων 3 και 4 δια της 
χορηγήσεως αδειών γενικής μορφής ως ακολούθως: 
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2.1. Γενική Αδεια συγκεκριμένης χρονικής ισχύος για 
εξαγωγές προς ένα ή περισσότερους εξειδικευμένους 
προορισμούς που χορηγείται σε μεμονωμένους εξαγω- 
γεϊς. 

Η άδεια αυτή μπορεί να χορηγηθεί για προορισμούς μη 
συγκαταλεγόμενους στον Πίνακα 2 της παρούσης, αφορά 
δε εξαγωγείς των οποίων έχει διαπιστωθεί η συμμόρφωσή 
τους με τους κανόνες μη διασποράς ελεγχομένων υλικών. 

Για την χορήγησή της ο ενδιαφερόμενος εξαγωγέας 
πρέπει να υποβάλλει στο ΥΠ. Εθ Ο τα ακόλουθα παραστα¬ 
τικά: 

2.1.1. Αίτηση επί επιστολοχάρτου της εταιρείας του δε- 
όντος υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπό της, 
στην οποία θα αναγράφονται τα πλήρη αναλυτικά του 
στοιχεία, το προϊόν ή τα προϊόντα του Πίνακος 1 για τα 
οποία θα ισχύει η Γενική Άδεια και οι αγοράστριες χώρες 
καθώς και οι χώρες τελικού προορισμού των προς εξα¬ 
γωγή προϊόντων. 

2.1.2. Ένγραφη δήλωση του εξαγωγέα ότι τα προς εξα¬ 
γωγή προϊόντα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για 
στρατιωτικές εφαρμογές. 

2.1.3 Επίσης ο εξαγωγέας υποχρεούται να υποβάλλει 
στο ΥΠ.ΕΘ. Ο ανά εξάμηνο πίνακα με τους προορισμούς 
και τα είδη που εξήγαγε κάνοντας χρήση της Γ ενικής του 
Αδειας. 

2.2. Όταν ο τελικός προορισμός των εξαγομένων αγα¬ 
θών διττής χρήσεως συγκαταλέγεται στους περιγραφομέ- 
νους προορισμούς του Πίνακα 2 της παρούσης, οι εξαγω¬ 
γές πραγματοποιούνται χωρίς να απαιτείται η χορήγηση 
της σχετικής εγκριτικής άδειος του Υπουργείου Εθνικής 
Οικονομίας. 

Επισημαίνεται ότι η δυνατότητα αυτή δεν ισχύει για εξα¬ 
γωγές των προϊόντων των Πινάκων 3 και 4 και δεν απαλλά- 
σει τον ενδιαφερόμενο εξαγωγέα από τις υποχρεώσεις 
που θεσπίζονται με τα υπόλοιπα άρθρα της παρούσης 
Αποφάσεως. 

Ο εξαγωγέας υποχρεούται επίσης να αναγράφει σε όλα 
τα σχετικά εμπορικά παραστατικά της εξαγωγής ότι τα 
εξαγόμενα αγαθά υπόκεινται σε έλεγχο κατά την εξαγωγή 
τους από την Ε.Ε. σύμφωνα με τον Κανονισμό 3381/94 
και ότι τα εξαγόμενα αγαθό εξάγονται του τελωνειακού 
χώρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με απλοποιημένη διαδι¬ 
κασία. 

Η ευθύνη της διαπίστωσης για το εάν τα προς εξαγωγή 
αγαθά «διττής χρήσεως» συγκαταλέγονται στα περιγρα- 
φόμενα προϊόντα του Πίνακος 1, οπότε τίθενται αυτομά¬ 
τως υπό καθεστώς χορηγήσεως αδείας, ανήκει τους εξα¬ 
γωγείς. 

III. ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 

1. Η εμπορική διεκπεραίωση όλων των ανωτέρω πρά¬ 
ξεων για τα προϊόντα των Πινάκων 3 και 4 (ταχυδρόμηση 
φορτωτικών εγγράφων, είσπραξη της αξίας κ.ο.κ.) θα 
πραγματοποιείται υποχρεωτικά μέσω των μεσολαβουσών 
τραπεζών, τελεί δε υπό την εποπτεία της τραπέζης της 
Ελλάδος. 

2. Το Υπουργείο Οικονομικών για την πληρεστέρα 
εφαρμογή της παραπάνω Αποφάσεως μπορεί να ορίσει 
συγκεκριμένα τελωνεία της χώρας μέσω των οποίων θα 
πραγματοποιούνται όλες (πλην της ενδοκοινοτικής απο¬ 
στολής) εις την παρούσα περιγραφόμενες πράξεις. 

3. Σε περίπτωση που έχει ήδη εκδοθεί αδεία εξαγωγής - 
αποστολής των εις τους συνημμένους εις την παρούσα 


καταλόγους αγαθών από οποιαδήποτε εξουσιοδοτουμένη 
προς τούτο αρχή της Ε.Ε. και οι Ελληνικές Αρχές διαθέ¬ 
τουν πληροφορίες βάσει των οποίων: 

3.1. Υφίσταται σοβαρός κίνδυνος παρεκτροπής της εν 
λόγω πράξης αναφορικά με τον εγκριθέντα προορισμό* και 
την τελική χρήση των προς εξαγωγή - αποστολή προϊό¬ 
ντων. 

3.2. Οι Διεθνείς Συνθήκες έχουν σημαντικώς αλλάξει 
από την ημερομηνία έκδοσης της αδείας. 

3.3. Τα προς εξαγωγή αγαθά πρόκειται να χρησιμοποιη¬ 
θούν για την κατασκευή όπλων μαζικής καταστροςιής, 
τότε: 

διατηρούν το δικαίωμα να ανακαλέσουν την εκδοθείσα 
άδεια εφ' όσον έχει εκδοθεί από αυτές, χωρίς να υποχρε- 
ούνται, εφόσον για λόγους εθνικής ασφαλείας κρίνεται 
τούτο αναγκαίο, να αποκαλύψουν την προέλευση των εν 
λόγω πληροφοριών. 

Για τους ίδιους παραπάνω λόγους οι ελληνικές αρχές 
δύνανται επίσης να απαγορεύσουν την έξοδο από τον τε¬ 
λωνειακό χώρο της Ε.Ε. αγαθών που εξέρχονται του εδά¬ 
φους της Ε.Ε. μέσω της Ελληνικής Δημοκρατίας βάσει 
μίας ήδη χορηγηθείσης απά άλλο Κ-Μ αδείας, για χρονικό 
διάστημα δέκα (10) εργασίμων ημερών προκειμένου να 
προβούν σε σχετικές διαβουλεϋσεις με τις αρχές του Κ-Μ 
που εξέδωσε την άδεια. 

4. Οι ελληνικές αρχές διατηρούν επίσης το δικαίωμα 
απαγόρευσης της εξόδου από τον τελωνειακό χώρο της 
Ε.Ε. αγαθών που εξέρχονται του εδάφους της Ε.Ε. μέσω 
της Ελληνικής Δημοκρατίας βάσει μίας ήδη χορηγηθείσης 
από άλλο Κ-Μ αδείας, όταν με την συγκεκριμένη εξαγωγή 
θίγονται ευαίσθητα συμφέροντα της εξωτερικής πολιτι- 
κής της χώρας, θέματα ασφαλείας και Άμυνας καθώς και 
Διεθνείς Δεσμεύσεις και Συμφωνίες της. Στην περίπτωση 
αυτή τα προς εξαγωγή αγαθά τίθενται στην διάθεση του 
αρχικού εξαγωγέως. 

5. Για την υλοποίηση των προβλεπομένων δυνατοτήτων 
των παραπάνω υπό στοιχεία 3 και 4 περιπτώσεων, απαραί¬ 
τητη προϋπόθεση είναι η σχετική προς τούτο γνωμάτευση 
του ΥΠ-ΕΞ. 

6. Οι εξαγωγείς υποχρεούνται να διατηρούν για χρονικό 
διάστημα τουλάχιστον τριών ετών και να θέτουν στην διά¬ 
θεση των αρμοδίων αρχών (άν ήθελε ζητηθεί) τα σχετικά 
με τις ανωτέρω πράξεις εμπορικά έγγραφα (τιμολόγια 
δελτία αποστολής κ.λ.π.) καθώς και οποιαδήποτε άλλα 
έγγραφα που περιέχουν τα ακόλουθα στοιχεία: 

6.1. Περιγραφή των διττής χρήσεως προϊόντων. 

6.2. Ποσότητα των προϊόντων. 

6.3. Το όνομα και την διεύθυνση του εξαγωγέα και του 
παραλήπτη. 

6.4. Όπου είναι γνωστό την τελική χρήση και τον τελικό 
χρήστη των διττής χρήσεως προϊόντων. 

IV. ΠΟΙΝΕΣ 

Οι παραβάτες της παρούσης διώκονται συμφώνως με το 
άρθρο 8 του Ν. 936/79. 

V. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Οι αποφάσεις Ε3/1255/91, Ε3/1256/91, Ε3/1668/91, 
Ε3/1669/91, 2542/Ε3/3179/92, 2641/Ε3/3327/92, 
3286/Ε3/2757/Θ3, 232/Ε3/281 /93,5408/Ε3/2362/93, 
3285/Ε3/4136/93, και 4216/Ε3/4076/94 που ρυθμί- 
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ζουν παρεμφερή, πέραν των ρυθμιζομένων με την πα¬ 
ρούσα, θέματα και οι οποίες εξεδόθηκαν οτα πλαίσια των 

Διεθνών υποχρεώσεων της χώρας λόγω της συμμετοχής 
της σε Διεθνείς Οργανισμούς «μή Διασποράς», εξαξολου- 
θούν να ισχύουν. 


Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερ· 
νήσεως ισχύει δε από την 1η Ιοιίλίου 1995. 

Αθήνα, 7 Ιουλίου 1995 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

I. ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 


ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΤΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 


Ο παρών κατάλογος αποτελεί τεχνική εφαρμογή για τους διεθνώς συμφωνημένους ελέγχους των 
προϊόντων δοτής χρήσης, όπου περιλαμβάνονται οι στρατηγικοί έλεγχοι της Κοινότητας, οι ΜΤΟΗ, οι 
ΝδΟ και ΑυδίΓθϋα οτουρ. Δεν έχουν ληφθεί υπόψη προϊόντα τα οποία τα κράτη μέλη θα επιθυμούσαν να 
περιλάβουν σε απαγορευτικό κατάλογο. Δεν έχουν ληφθεί υπόψη οποιοιδήποτε εθνικοί έλεγχοι (μη 
στρατηγικοί έλεγχοι καταγωγής) που ενδέχεται να διατηρηθούν από τα κράτη μέλη. 


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

1. Για τον έλεγχο των προϊόντων που προορίζονται ή έχουν τροποποιηθεί για στρατιωτική χρήοη 
βλέπε τον(τους) σχετικό(-ους) κστάλογο(-ους) ελέγχων στρατιωτικών.προϊόντων οι οποίοι 
διατηρούνται από τα κράτη μέλη. Οι αναφορές στο παράρτημα ’Βλέπε Επίσης Ελέγχους 
Στρατιωτικών Προϊόντων 1 αφορούν τους καταλόγους αυτούς. 

2. Ο στόχος των ελέγχων που περιλαμβάνονται στο παρόν παράρτημα δεν πρέπει να παραβιάζεται με 
την εξαγωγή οπαιωνδήποτε μη ελεγχόμενων προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων και των 
εγκαταστάσεων) που περιέχουν ένα ή περισσότερα ελεγχόμενα κατασκευαστικά μέρη, όταν το 
ελεγχόμενο κατασκευαστικό μέρος ή μέρη αποτελούν κύρια στοιχεία των προϊόντων και είναι 
δυνατόν να αφαιρεθούν ή να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ; Για να κριθεί κατά πόσο ένα κατασκευαστικό μέρος ή μέρη πρέπει να θεωρούνται 
κύριο στοιχείο, είναι αναγκαίο να σταθμισθούν οι παράγοντες της ποσότητας, της 
αξίας και της τεχνογνωσίας που υπεισέρχονται καθώς και άλλες ειδικές συνθήκες 
που δύνανται να καταστήσουν το ελεγχόμενο κατασκευαστικό μέρος ή μέρη κύριο 
στοιχείο των προϊόντων που παράγονται. 

3. Ο έλεγχος της μεταφοράς τεχνολογίας,στ ο παρόν παράρτημα περιορίζεται σε σαφείς περιπτώσεις. 

4. Τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παρόν παράρτημα περιλαμβάνουν νέα όσο και 
χρησιμοποιημένα προϊόντα. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΝΤΝ) 

(Να διαβασθεί σε σχέση με το τμήμα Ε της κατηγορίας Ο.) 

ι 

Η μεταφορά Τεχνολογίας· που συνδέεται άμεσα με οποιοδήποτε από τα προϊόντα της κατηγορίας Ο θα 
εξετάζεται και θα ελέγχεται με την ίδια αυστηρότητα όπως και τα προϊόντα. 

Η Τεχνολογία* για την *ανάιττυξη*, “παραγωγή· ή *χρήση* ελεγχόμενων προϊόντων παραμένει υπό έλεγχο 
ακόμα και αν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί και στην περίπτωση μη ελεγχόμενων προϊόντων. 

Η έγκριση εξαγωγής προϊόντων εππρέπει επίσης την εξαγωγή στον ίδιο τελιχό χρήστη της ελάχιστης 
■τεχνολογίας* που απαιτείται για την εγκατάσταση, τη λειτουργία, τη συντήρηση και την επισκευή αυτών 
των προϊόντων. 

Οι έλεγχοι που αφορούν τη μεταφορά *τεχνολογίας* δεν εφαρμόζονται στις πληροφορίες 'ελευθέρας 
χρήσεως* ή στην 'βασική επιστημονική έρευνα*. 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (6ΝΤ) 

(Να διαβασθεί σε σχέση με το τμήμα Ε των κατηγοριών 1 ως 9) 

Η μεταφορά Τεχνολογίας* η οποία *απαπεΓταΓ για την *ανάπτυξη·, την “παραγωγή* ή τη “χρήση* 
ελεγχόμενων προϊόντων των κατηγοριών 1 ως 9, ελέγχεται σύμφωνα με τις διατάξεις των κατηγοριών 1 
ως 9. 

Η Τεχνολογία* που -απαπεπαι* για την *ανάΓτιυξη*, "παραγωγή· ή τη *χρήση* ελεγχόμενων προϊόντων, 
παραμένει υπό έλεγχο ακόμα και όταν εφαρμόζεται σε μη ελεγχόμενα προϊόντα. 

Η έγκριση εξαγωγής προϊόντων εππρέπει την εξαγωγή προς τον ίδιο τελικό χρήστη της ελάχιστης 
Τεχνολογίας* που απαιτείται για την εγκατάσταση, τη λειτουργία, τη συντήρηση και την επισκευή των 
προϊόντων αστών. 

Σημείωση: Αυτό δεν καθιστά ελεύθερη την μεταφορά Τεχνολογίας* επισκευών που καθορίζεται στο 
σημείο 8Ε002.α. 

Ελεγχοι στη μεταφορά Τεχνολογίας* δεν εφαρμόζονται στις πληροφορίες *ελευθέρας χρήσεως' ή στην 
■βασική επιστημονική έρευνα*. 


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (03Ν) 

(Οι παρατηρήσεις αυτές υπερισχύουν οποιουδήποτε ελέγχου στα πλαίσια του τμήματος Δ των 
κατηγοριών 0 ως 9) 

Οι κατηγορίες 0 ως 9 του παρόντος καταλόγου δεν ελέγχουν το λογισμικό το οποίο είτε: 
α. Διατίθεται ελεύθερα στην αγορά: 

1. Διατίθεται στην χονδρική και λιανική πώληση, χωρίς περιορισμούς, μέσω: 
α. Συνήθων συναλλαγών, 

β. Ταχυδρομικών παραγγελιών, 
γ. Τηλεφωνικών παραγγελιών και 

2. Εχει σχεδιασθεί κατά τρόπο που να επιτρέπει την εγκατάστασή του από τον χρήστη χωρίς 
σημαντική περαιτέρω βοήθεια από τον προμηθευτή, 

είτε : 

β. Είναι ελευθέρας χρήσεως’. 

ΟΡΙΣΜΟΙ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 

Η αναφορά στην κατηγορία δίνεται (μετά από τον οριζόμενο όρο). 

1. ’Ρυθμός παραγωγής διδιάστατων ανυσμάτων* (4) είναι ο αριθμός των ανυσμάτων τα οποία 

παράγονται ανά δευτερόλεπτο από πολυγωνικά τμήματα ελεγμένα ώστε να μην υπερβαίνουν το 
πεδίο απεικόνισης με τυχαίο προσανατολισμό, και τιμές συντεταγμένων Χ-Υ είτε ακέραιες είτε με 
κινούμενη υποδιαστολή (ό,τι από τα δύο μεγιστοποιεί τον ρυθμό). 

2. ’Ρυθμός παραγωγής τρισδιάστατων ανυσμάτων* (4) είναι ο αριθμός των ανυσμάτων τα οποία 
παράγονται ανά δευτερόλεπτο από πολυγωνικά τμήματα ελεγμένα ώστε να μην υπερβαίνουν το 
πεδίο απεικόνισης, με τυχαίο προσανατολισμό, και με συντεταγμένες Χ-Υ-Ζ είτε ακέραιες είτε με 
κινούμενη υποδιαστολή (ό,τι από τα δύο μεγιστοποιεί τον ρυθμό). 

3. Ακρίβεια* (2), συνήθως μετρούμενη ως ^εθος σφάλματος, είναι η μέγιστη απόκλιση, θετική ή 
αρνητική, μιας δεδομένης τιμής από ένα αποδεκτό πρότυπο ή μία πραγματική τιμή (συνήθως 
μετρούμενη ως μέγεθος σφάλματος). 
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4. Ενεργά συστήματα ελέγχου πτήσεως' (7) είναι τα συστήματα των οποίων η λεπουργία είναι η 
πρόληψη ανεπιθύμητων κινήσεων των "αεροσκαφών* και των πυραύλων ή ανεπιθύμητων φορτίσεων, 
τα οποία βασίζονται στην αυτόματη επεξεργασία δεδομένων προερχόμενων από πληθώρα 
αισθητήρων και στην παροχή των κατάλληλων προληπτικών εντολών για την επίτευξη του 
αυτομάτου ελέγχου. 

5. Ενεργό εικονοκύτταρο' (6 8) είναι ένα ελάχιστο (μεμονωμένο) στοιχείο ενός πίνακα ημιαγωγού ο 
οποίος λεπουργεί ως φωτοηλεκτρικό μέσο όταν εκτίθεται σε φωτεινή (ηλεκτρομαγνητική) 
ακτινοβολία. 

6. ^Προσαρμοστικός έλεγχος* (2) είναι ένα σύστημα ελέγχου το οποίο προσαρμόζει την ανταπόκρισή 
του στις συνθήκες που ανιχνεύει κατά τη λειτουργία του (βλέπε 150 2806-1980). 

7. Αεροσκάφος* (7 9) είναι κάθε ιπτάμενο μέσο σταθερών πτερύγων, στρεπτών πτερύγων, 
περιστρεφόμενων πτερύγων (ελικόπτερα), πτησόμενων πτερύγων ή πτησόμενων περιστρεφόμενων 
πτερύγων. 

Σημείωση: Βλέπε επίσης *πολπικό αεροσκάφος*. 

8. Τωνιακή απόκλιση θέσεως* (2) είναι η μέγιστη διαφορά μεταξύ της οριακής θέσεως και της 
πραγματικής γωνιακής θέσεως η οποία έχει μετρηθεί με μεγάλη ακρίβεια οφότου η βάση 
στηρίξεως του κατεργαζόμενου αντικειμένου έχει στραφεί σε σχέση με την αρχική του θέση (αναφ. 
νοί/ΥΟΕ 2617, Πρόχειρο: 'στρεφάμενες τράπεζες σε μηχανές προσδιορισμού συντεταγμένων*). 

9. Ασύγχρονη μετάδοση* (ΑΤΜ) (5) είναι η μετάδοση κατά την οποία η πληροφορία είναι 

οργανωμένη σε κυψέλες. Είναι ασύγχρονη σε βαθμό που η ακολουθία των κυψελών εξαρτάται από τον 

στιγμιαίο ρυθμό όίί (ΟΟΓΤΤ σύσταση Ϊ.113). 

10. Αυτόματη παρακολούθηση στόχου* είναι η τεχνική επεξεργασίας δεδομένων με την οποία 
καθορίζεται αυτομάτως και παρέχεται ως εξερχόμενο σήμα σε πραγματικό χρόνο η εκάστοτε 
παρατεταμένη τιμή για την πιθανότερη θέση του στόχου. 

11. Εύρος ζώνης διαύλου μετάδοσης μιας φωνής* (5), στην περίπτωση των συστημάτων 
επικοινωνίας, σημαίνει ότι προορίζεται να λεπουργεί σε δίαυλο μεταδόσεως μιας φωνής 3.100 
Ηζ, όπως ορίζεται σε σύσταση ΟΟΓΤΤ 3.151. 

1Ζ “Καθυστέρηση χρόνου διέλευσης της βασικής πύλης* (3) νοείται η καθυστέρηση του χρονου 
διέλευσης στη βασική πύλη που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο μιας 'οικογένειας* 'μονολιθικών 
ολοκληρωμένων κυκλωμάτων*. Η τιμή αυτή είναι δυνατό να προσδιορισθεί για μία δεδομένη 
“οικογένεια*, είτε ως καθυστέρηση ανά τυπική πύλη είτε ως τυπική καθυστέρηση ανά πύλη. 
Σημείωση: *η καθυστέρηση χρόνου διέλευσης της βασικής πύλης* δεν πρέπει να συγχέεται 

με την καθυστέρηση εισόδου/εξόδου ενός πολύπλοκου 'μονολιθικού 
ολοκληρωμένου κυκλώματος*. 

13. 1 Βασική επιστημονική έρευνα* (3ΤΝ ΝΤΝ) είναι οι πειραματικές ή θεωρητικές εργασίες που 
διεξάγονται κυρίως με σκοπό την απόκτηση νέων γνώσεων σχετικά με τις βασικές αρχές των 
φαινομένων, οι οποίες δεν στρέφονται κατά κύριο λόγο προς έναν ειδικό πρακτικό σκοπό ή 
στόχο. 

14. 'Μήκος διακροτήμστος’ (6) είναι η απόσταση μεταξύ δύο ορθογωνίως πολωμένων σημάτων, τα 
οποία αρχικά δεν έχουν διαφορά φάσεως, ώστε να εππευχθεί διαφορά φάσεως 2 ακτινίων. 

15. 'Πόλωση* (μετρητής εππάχυνσης) (7) είναι το σήμα εξόδου ενός μετρητή εππάχυνσης όταν η 
εφαρμοζόμενη εππάχυνση είναι μηδενική. 

186. Το ισοδύναμο βορίου* (ΒΕ) ορίζεται ως: 

ΒΕ 5= ΟΡ χ συγκέντρωση του στοιχείου 2 σε ρρπι 

Υώμμα, χ Αβ 

όπου ΟΡ ο συντελεστής μετατροπής =- 

γάμμα Β χ Α Ζ 
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γάμμα Β και γάμμα ζ οι διστομές δεσμεύσεως θερμικών νετρονίων (σε 03Γη) του βορίου και 
του στοιχείου Ζ ανπστοίχως, 

και και Α ζ τα ατομικά βάρη του βορίου και του στοιχείου Ζ αντιστοίχως. 

16. "Εκκεντρότητα" (αξονική μετατόπιση) (2) είναι η αξονική μετατόπιση ύστερα από μία 
περιστροφή του κυρίου άξονα μετρούμενη στην κατακόρυφη διατομή του άξονα σε ένα σημείο 
πλησίον της περιφέρειας της διατομής του (βλέπε 150 230/1 1986, παράγραφος 5.63). 

17. *Κ1Π· (κύκλος ίσων πιθανοτήτων) (7) είναι μέτρο για την ακρίβεια ενός οργάνου. Η ακτίνα του 
κύκλου με κέντρο τον στόχο εκτείνεται σε απόσταση τέτοια ώστε να προσπίπτουν εντός του 
κύκλου το 50% των βολών. 

18. "Χημικό λέιζερ" (6) είναι το "λέιζερ· στο οποίο η διέγερση προκαλείται από την ενέργεια που 
εκλύεται από μία χημική αντίδραση. 

19. ’Συστήματα εξουδετέρωσης ροπής με ρύθμιση ροής* (7) είναι συστήματα τα οποία 
χρησιμοποιούν ρεύμα αέρος που διέρχεται πάνω από αεροδυναμικές επιφάνειες για να 
αυξήσουν τις δυνάμεις που παράγονται από τις επιφάνειες αυτές. 

20. "Πολιτικά αεροσκάφη" (7 9) είναι τα αεροσκάφη που περιλαμβάνονται, κατόπιν δηλώσεως, σε 
δημοσιευμένους καταλόγους πτητικής ικανότητας από τις αρχές της πολπικής αεροπορίας για να 
χρησιμοποιηθούν σε εμπορικά εσωτερικά και εξωτερικά δρομολόγια ή για κάθε νόμιμη μη 
στρατιωτική, ιδιωτική ή εμπορική χρήση. 

Σημείωση: Βλέπε επίσης "αεροσκάφη". 


189. "Υπηρεσίες Πολπικής Αεροπορίας* (7 9) είναι η αρμόδια αρχή στις χώρες Αυστρία, Αυστραλία, 
Βέλγιο, Καναδά, Δανία, Ιρλανδία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ιαπωνία, 
Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Τουρκία, Ηνωμένο 
Βασίλειο ή Ηνωμένες Πολπείες της Αμερικής. 

21. "Σύμμειξη" (1) νοείται η νήμα προς νήμα ανάμειξη θερμοπλαστικών και ενισχυτικών ινών για την 
παραγωγή μίγματος ενισχυτικού υλικού και υλικού "βάσης" υπό την μορφή ινών. 

22. "Κονιορτοποίηση' (1) είναι κάθε διαδικασία για την μετατροπή ενός υλικού σε σωματίδια με 
σύνθλιψη ή άλεση. 

23. "Σηματοδότηση μέσω κοινού διαύλου* (5) είναι η μέθοδος σηματοδότησης στην οποία ένα μόνο 
κανάλι μεταξύ δύο κόμβων μεταβιβάζει, μέσω μηνυμάτων με ετικέττα, πληροφορίες σηματοδότησης 
που αφορούν πληθώρα κυκλωμάτων ή συνδυαλέξεων και άλλες πληροφορίες όπως αυτές που 
χρησιμοποιούνται στη διαχείριση δικτύων. 

24. "Ελεγκτής διαύλου επικοινωνίας* (5) είναι η φυσική διεπαφή η οποία ελέγχει την ροή σύγχρονων και 
ασύγχρονων ψηφιακών πληροφοριών. Είναι ένα σύνολο το οποίο είναι δυνατόν να ενσωματωθεί σε 
συσκευές υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιών ώστε να παρέχει πρόσβαση στο επικρινωνιακό δίκτυο. 

25. "Σύνθετο υλικό* (1 6 8 9) είναι ένα "πλέγμα" και μία πρόσθετη φάση ή πρόσθετες φάσεις 
αποτελούμενες από σωματίδια, ινοκρυστάλλους, ίνες ή οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών, των 
οποίων η παρουσία εξυπηρετεί ένα ή περισσότερους ειδικούς σκοπούς. 

26. "Συνολική θεωρητική επίδοση" (ΟΤΡ) (4) είναι μέτρο των υπολογιστικών επιδόσεων εκφρασμένων σε 
εκατομμύρια-θεωρητικών πράξεων ανά δευτερόλεπτο (Μίορε), το οποίο υπολογίζεται 
χρησιμοποιώντας την σύνθεση των "υπολογιστικών στοιχείων" (ΥΣ). 

Σημείωση: Βλέπε κατηγορία 4, Τεχνικό Εγγραφο. 

27. "Τράπεζα σύνθετης περιστροφής* (2) είναι μία επιφάνεια εργασίας που επιτρέπει την περιστροφή 
του κατεργαζόμενου τεμαχίου καθώς και την κλίση του γύρω από μη παράλληλους άξονες, οι 
οποίοι είναι δυνατόν να συντονισθούν ταυτοχρόνως ώστε η κίνηση να ακολουθεί προκαθορισμένη 
τροχιά. 

28. "Υπολογιστικό στοιχείο" (ΥΣ) (4) είναι η μικρότερη υπολογιστική μονάδα που παράγει ένα 
αριθμητικό ή λογικό αποτέλεσμα. 
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29. 'Καθοδήγηση τροχιάς 1 (2) είναι δύο ή περισσότερες 'ψηφιακά ελεγχόμενες 1 κινήσεις εκτελούμενες 
βάσει εντολών που καθορίζουν την επόμενη θέση καθώς και τις επιθυμητές ταχύτητες 
προσαγωγής. Μεταβάλλονται σε αλληλεξάρτηση μεταξύ τους ώστε να διαγράφεται η επιθυμητή 
τροχιά (βλέπε 130/ΩΙ5 2806 - 1980). 

30. "Κρίσιμη θερμοκρασία 1 (13 6) (ορισμένες φορές αναφερόμενη ως μεταβατική θερμοκρασία) ενός 
συγκεκριμένου *υπεραγώγιμου· υλικού είναι η θερμοκρασία στην οποία το υλικό αυτό παύει να έχει 
ωμική αντίσταση στο σταθερό ηλεκτρικό ρεύμα. 

31. •Κρυπτογραφία* (5) είναι ο κλάδος που συνδυάζει τις αρχές, τα μέσα και τις μεθόδους για την 
μετατροπή δεδομένων με σκοπό την απόκρυψη των πληροφοριών που περιέχουν, την πρόληψη της 
μη αντιληπτής τροποποίησής του ή της μη επαρεπτής χρήσης του. Η ’κρυπτογραφία 1 περιορίζεται 
στην μετατροπή πληροφοριών χρησιμοποιώντας μία ή περισσότερες μυστικές παραμέτρους (π.χ. 
κρυπτομεταβλητές) ή σχετική διαχείριση κλειδιών. 

ΣΗΜΕίΩΣΗ: *Μυστική παράμετρος": μία σταθερά ή κλείδα η οποία κρατείται μυστική από 
τους άλλους ή είναι γνωστή μόνο στα μέλη μίας ομάδας. 

32. *Στοιχειόγραμμα' (4 5) είναι ένα αυτοτελές, ανεξάρτητο σύνολο δεδομένων που περιέχει επαρκείς 
πληροφορίες ώστε να μεταβιβαστεί από την πηγή στο τερματικό δεδομένων προορισμού χωρίς να 
απαιτείται προηγούμενη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της πηγής ή του τερματικού δεδομένων 
προορισμού και του δικτύου μεταβίβασης. 

33. 'Ρυθμός μεταβίβασης δεδομένων* (5) είναι ο ρυθμός, όπως ορίζεται από την σύσταση 53-36 της 
ΔΕΤ, λαμβάνοντας υπόψην ότι στην περίπτωση μη διαδικής διαμόρφωσης ο ρυθμός Ρδυά και ο 
ρυθμός Ρΐί δεν είναι ίσοι. Πρέπει να περιληφθούν Ρίί για λειτουργίες κωδικοποίησης, ελέγχου και 
συγχρονισμού. 

Σημείωση: 1. Κατά τον καθορισμό του 'ρυθμού μεταβίβασης δεδομένων*, οι δίαυλοι 
συντήρησης και εποπτείας εξαιρούνται. 

Σημείωση: 2. Είναι ο μέγιστος ρυθμός μεταβίβασης προς μία κατεύθυνση, δηλαδή 
μέγιστος ρυθμός μεταβίβασης ή λήψης. 


34. ’Παραμορφώσιμα κάτοπτρα* (6) (γνωστά επίσης και ως προσαρμόσιμα οπτικά κάτοπτρα) είναι τα 
κάτοπτρα που διαθέτουν: 

(α) μία συνεχή οπτική αντανακλούσα επιφάνεια, η οποία παραμορφώνεται δυναμικά με την 
εξάσκηση ρεπών ή δυνάμεων ώστε να αντισταθμίζονται παραμορφώσεις του οπτικού 
κύματος που προσπίπτει επί του κατόπτρου· ή 

(β) πολλαπλά οπτικά αντανακλώντα στοιχεία τα οποία μπορούν να αναδιατάσσονται χωριστά 
και δυναμικά με την εξάσκηση ροπών ή δυνάμεων, ώστε να αντισταθμίζονται 
παραμορφώσεις του οπτικού κύματος που προσπίπτει επί του κατόπτρου. 


35. Εξαντλημένο ουράνιο 1 (0) είναι το ουράνιο στο οποίο η συγκέντρωση του ισοτόπου 235 έχει 
μειωθεί και είναι χαμηλότερη από αυτή που απαντά στη φύση. 

36. Ανάπτυξη 1 (<3ΤΝ ΝΤΝ ΑΙΙ) σχετίζεται με όλες τις φάσεις πριν από την μαζική παραγωγή όπως 
είναι: 

ο σχεδιασμός, η έρευνα σχεδιασμού, η ανάλυση σχεδιασμού, οι αρχές σχεδιασμού, η 
συναρμολόγηση και η δοκιμή πρωτοτύπων, η πειραματική παραγωγή, τα δεδομένα’ 
σχεδιασμού, η διαδικασία μετατροπής των δεδομένων σχεδιασμού σε προϊόν, ο 
σχεδιασμός ολοκλήρωσης, το Ιογουί. 

37. -Συγκόλληση μέσω διαχύσεως 1 (1 2 9) είναι η βασιζόμενη στη φυσική στερεού μοριακή συγκόλληση 
δυο τουλάχιστον διαφορετικών μετάλλων σε ένα ενιαίο σώμα όπου η αντοχή της συγκόλλησης είναι 
ιση με την αντοχή του ασθενέστερου μετάλλου. 

38. "Ψηφιακός υπολογιστής* (4 5) είναι η συσκευή η οποία έχει τη δυνατότητα, υπό μορφή μιας ή 
περισσότερων συνεχών μεταβλητών: 

α. να δεχθεί δεδομένα, 
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β· να αποθηκεύσει δεδομένα ή εντολές σε μόνιμες ή μεταβλητές διατάξεις 
αποθηκεύσεως, 

γ. να επεξεργαστεί δεδομένα με τη βοήθεια μιας αποθηκευμένης αλληλουχίας εντολών 
π οποία είναι δυνατόν να τροποποιηθεί, και 
δ. να παρέχει δεδομένα στην έξοδο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σας τροποποιήσεις μιας αποθηκευμένης αλληλουχίας εντολών 

περιλαμβάνεται η αντικατάσταση σταθερών διατάξεων αποθήκευσης από μη 
υλικές αλλαγές στις διασυνδέσεις. 

39. "Ρυθμός μεταβίβασης ψηφιακών δεδομένων* (5) είναι ο συνολικός ρυθμός σε ΡιΤ της πληροφορίας 
που μεταβιβάζεται απευθείας με οποιοδήποτε μέσον. 

ΣΗ ΜΕΙΩΣΗ: Βλέπε επίσης 'συνολικός ρυθμός μεταβίβασης ψηφιακών πληροφοριών". 

40. Υδραυλική συμπίεση αμέσου επενεργείας* (2) είναι διαδικασία παραμόρφωσης στην οποία 
χρησιμοποιείται ένας εύκαμπτος ασκός γεμάτος υγρό ο οποίος έρχεται σε απευθείας επαφή με το 
κατεργαζόμενο υλικό. 

41. "Ρυθμός αποκλίσεως" (ργτο) (7} είναι ο χρονορυθμός της αποκλίσεως των δεδομένων εξόδου από 
τα επιθυμητά δεδομένα εξόδου. Περιλαμβάνει τυχαίες και συστηματικές συνιστώσες και εκφράζεται 
σε ισοδύναμη γωνιακή απόκλιση των δεδομένων εισόδου ανά μονάδα χρόνου ως προς τον 
αδρανειακό χώρο. 

42. “Δυναμικά προσαρμοζόμενη δρομολόγηση* (5) είναι η αυτόματη επαναδρομολόγηση της 
κυκλοφορίας η οποία βασίζεται στη διάγνωση και την ανάλυση των πραγματικών συνθηκών του 
δυκτίου σε κάθε χρονική στιγμή. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ; Δεν περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις αποφάσεων σχετικά με τη 

δρομολόγηση οι οποίες λαμβάνονται βάσει προκαθορισμένων πληροφοριών. 

43. ’Δυναμικοί αναλυτές σημάτων* (3) είναι οι “αναλυτές σημάτων* οι οποίοι χρησιμοποιούν τεχνικές 
δειγματοληψίας και μετατροπής για την ανάλυση κατά ΡουήΘΓ της δεδομένης κυματομορφής. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βλέπε επίσης 'αναλυτές σημάτων*. 

44. "Ενεργό γραμμάριο* (0) "ειδικών σχάσιμων υλικών* ή “λοιπών σχάσιμων υλιχών* είναι; 

(α) για τα ισότοπα πλουτωνίου και ουρανίου - 233, το ισοτοπικό βάρος σε γραμμάρια, 

(β) για εμπλουτισμένο ουράνιο με περιεκτικότητα σε ισότοπο 11-235, ένα τοις εκατό και 
άνω, το ατομικό βάρος σε γραμμάρια πολλαπλασιασμένο επί το τετράγωνο του 
εμπλουτισμού του εκφραζόμενο ως δεκαδικό κλάσμα κατά βάρος, 

(γ) για εμπλουτισμένο ουράνιο με περιεκτικότητα σε ισότοπο υ-235 κάτω του 1 τοις 
εκατό, το ατομικό βάρος σε γραμμάρια πολλαπλασιασμένο επί 0,0001, 

(δ) για αμερίκιο - 242 γπ, κούριο - 245 και - 247, καλιφόρνιο - 249 και - 251, το ισοτοπικό 
βάρος σε γραμμάρια πολλαπλασιασμένο επί 10. 

45. “Ηλεκτρονικό συναρμολόγημα* {3 4) είναι ένα σύνολο ηλεκτρονικών μερών (π.χ “στοιχεία 
κυκλωμάτων*, “διακεκριμένων κατασκευαστικών μερών*, ολοκληρωμένων κυκλωμάτων κλπ) 
συνδεδεμένων μεταξύ τους ώστε να εππελούν ειδικές λειτουργίες, το οποίο είναι δυνατόν να 
αντικατασιαθεί ως σύνολο και να αποσυναρμολογηθεύ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1. “Στοιχείο χυκλώματος , :ένα χωριστό ή παθητικό λεπουργικό μέρος ενός 
ηλεκτρονικού κυκλώματος, όπως μία δίοδος, ένα τρανζίστορ, μία 
αντίσταση, ένας πυκνωτής κ.λπ. 

2. 'Διακεκριμένο κατασκευαστικό μέρος": ένα χωριστά συσκευασμένο 
“στοιχείο κυκλώματος" με τις δικές του εξωτερικές συνδέσεις. 

46. Ήλεκρονικώς οδηγούμενη φασικώς συγχρονισμένη συστοιχιοκεραία* (6) είναι μία κεραία η οποία 
εκπέμπει μια δέσμη καθοδηγούμενη με ζεύξη φάσεως, δηλαδή, η διεύθυνση της δέσμης ελέγχεται 
μέσω των μιγαδικών συντελεστών διεγέρσεως των στοιχείων εκπομπής και δύναται να μεταβληθεί 
ως προς την κλίοη ή το ύψος ή και ως προς τα δύο μέσω ενός ηλεκτρικού σήμστος, τόσο κατά την 
εκπομπή όσο και κατά τη λήψη. 

47. Οι "επενεργητές πέρατος* (2) περλαμβάνουν αρπάγες, "ενεργητικές εργαλειακές διατάξεις* καθώς 
και κάδε άλλη εργαλειακή διάταξη προσαρμοσμένη στο βασικό έλασμα στο άκρο του βραχίονα 
χειρισμού ενός "ρομπότ*. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενεργητική εργαλειακή διάταξη": διάταξη με την οποία ασκείται κινητήριος 
δύναμη, μεταβιβάζεται ενέργειαή η οποία χρησιμεύει ως αισθητήρας επί του 
υπό κατεργασία αντικειμένου. 
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48. Ισοδύναμη πυκνότητα· (6) είναι η μάζα ενός οπτικού στοιχείου ανά μονάδα οπτικής επιφάνειας 
προβαλόμενης στο οπτικό επίπεδο. 

49. · Εμπειρα συστήματα· (4) είνα συστήματα που παρέχουν αποτελέσματα βασιζόμενα στην εφαρμογή 
κανόνων επί των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα ανεξάρτητα από το *πρόγραμμα’ τα οποία 
είναι ικανά να εππελέσουν μια από τις ακόλουθες λεπουργίες: 

α. να τροποποιήσουν αυτομάτως το “πρωτογεννάς πρόγραμμα" που έχει εισαχθεί από 
τον χρήστη, 

β. να προσφέρουν γνώσεις σχετιζόμενες με ένα σύνολο προβλημάτων σε σχεδόν 
φυσική γλώσσα ή 

γ. να αποκτήσουν τις απαπούμενες γνώσεις για την ανάπτυξή τους (συμβολική 
κατάρτιση). 

20. "Οικογένεια· (3) είναι μια ομάδα μικροκυκλωμάτων μικροεπεξεργαστών ή μικροϋπολογιστών με: 
α. την ίδια αρχπεκτονική, 
β. το ίδιο σύνολο βασικών εντολών και 
γ. την ίδια βασική τεχνολογία (π.χ μόνο ΝΜ05 ή μόνο 0ΜΟ8). 

51. Ταχεία επιλογή* (4 5) είναι μία λειτουργία που αφορά τις ιδεατές κλήσεις και εππρέπει σε έναν 
τερματικό εξοπλισμό διαβιβάσεως δεδομένων να επεκτείνει την δυνατότητα μεταβιβάσεως 
δεδομένων σε πακέτα αποκατάστασης και αποδέσμευσης κλήσεων πέραν των βασικών 
δυνατοτήτων μιας ιδεατής κλήσης. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 'Πακέτο': μια ομάδα δυαδικών ψηφείων τα οποία περιλαμβάνουν δεδομένα 
και σήματα ελέγχου κλίσεων το οποίο μετάγεται ως διατεταγμένο σύνολο. 

Τα δεδομένα, τα σήματα ελέγχου κλήσεων και ενδεχομένως πληροφορίες 
ελέγχου σφαλμάτων είναι διατεταγμένα σε έναν καθορισμένο φορμότυπο. 

52. Ανοχή σφαλμάτων* (4) είναι η ικανότητα ενός συστήματος υπολογιστή να συνεχίσει, μετά από 
δυσλεπουργία οποιοσδήποτε συστατικού του υλικού ή του "λογισμικού" να λεπουργεί, χωρίς 
ανθρώπινη παρέμβαση, διατηρώντας την ποιότητα της υπηρεσίας που παρέχει: συνεχή λεπουργία, 
ακεραιότητα των δεδομένων και παροχή της υπηρεσίας εντός δεδομένου χρόνου. 

53. Στα "ινώδη ή νηματώδη υλικά* (0 2 8) περιλαμβάνονται: 

α. συνεχή μονόκλωνα νήματα 
β. συνεχή νήματα και ΓθνϊΠ95 με τυχαία διάταξη 
γ. ταινίες, υφάσματα, πιλήματα και πλεκτά 
δ. κομμένα νήματα, υφαντικές ίνες, συνεχή καλύμματα 
ε. ινοκρύσταλλοι, είτε υπό μονοκρυσταλλική είτε πολυκρυσταλλική μορφή 
οποιοσδήποτε μήκους 
στ. πολτός αρωματικού πολυαμιδίου. 

54. "Ολοκληρωμένο κύκλωμα τύπου υμενίου" (3) είναι μια διάταξη "στοιχείων κυκλώματος* και 
μεταλλικών διασυνδέσεων η οποία κατασκευάζεται με απόθεση μιας μεμβράνης μεγάλου ή μικρού 
πάχους σε ένα μονωτικό "υπόβαθρο*. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ’Στοιχείο κυκλώματος*: ένα ενεργητικό ή παθητικό λεπουργικό μέρος ενός 
ηλεκρονικού κυκλώματος, όπως είναι μια δίοδος, ένα τραντζίστορ, μια 
αντίσταση, ένας πυκνωτής κ.λπ. 

55. "Στεγανός* (5) σημαίνει ότι ο αλγόριθμος για την κωδικοποίηση ή την συμπύκνωση δεν επιδέχεται 
εξωγενείς παραμέτρους (π,χ κρυπτογραφικές μεταβλητές ή κλείδες) και δεν είναι δυνατόν να 
τροποποιηθεί από τον χρήστη. 

56. Ευέλικτη μονάδα παραγωγής* (ΕΜϋ) (2) (ορισμένες φορές καλούμενη ευέλικτο σύστημα 
παραγωγής" (ΡΜ8) ή "ευέλικτη κυψέλη παραγωγής" (ΡΜΟ)) είναι μια μονάδα η οποία περιλαμβάνει 
τουλάχιστον 

α. Εναν 'ψηφιακό υπολογιστή* ο οποίος διαθέτει δική του "κύρια μνήμη" και τον δικό 
του σχετικό εξοπλισμό και 
β. Δύο ή περισσότερα από τα ακόλουθα: 

1. εργαλειομηχανή, όπως ορίζεται στο 2Β001 ,ε„ 

2. μηχανή προσδιορισμού διαστάσεων της κατηγορίας 2 ή άλλη ψηφιακά 
ελεγχόμενη μηχανή μετρήσεων της κατηγορίας 2. ή 8., 
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3. ρομπότ, όπως ορίζεται στις κατηγορίες 2. ή 8, 

4. ψηφιακά ελεγχόμενο εξοπλισμό όπως ορίζεται στο 1Β003, 2Β003 ή 96001, 

5. εξοπλισμό "ελεγχόμενο μέσω αποθηκευμένου προγράμματος", όπως 
ορίζεται στο 3Β001. α., 

6. ψηφιακά ελεγχόμενο εξοπλισμό, όπως ορίζεται οτο 1Β001, 

7. ψηφιακά ελεγχόμενο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, όπως ορίζεται στο 3Α002 γ. 

57. "Φθοριούχες ίνες* (6) είναι ίνες παραγόμενες από ακατέργαστες ενώσεις φθορίου. 

190. "Διάταξη εστιακού επιπέδου* (6) είναι γραμμικό ή διδιάστστο επίπεδο στρώμα, ή συνδυασμός 
επιπέδων στρωμάτων, επιμέρους στοιχείων ανιχνευτών με ή χωρίς ηλεκτρονικά συστήματα 
ανάγνωσης, που λειτουργούν στο εστιακό επίπεδο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η διάταξη δεν προορίζεται να περιλαμβάνει συστάδα μεμονωμένων 

στοιχείων ανιχνευτών ή ανιχνευτές των δύο, τριών ή τεσσάρων στοιχείων, με 
την προϋπόθεση ότι δεν εκτελούνται χρονική καθυστέρηση και ολοκλήρωση 
εντός του στοιχείου 

58. "Ευελιξία μεταβολής συχνότητας" (ίτερυβηογ Ρορρίπα} (5) είναι μια μορφή 'διαυρύνσεως 
φάσματος*, στο οποίο η συχνότητα μεταβιβάσεως ενός μεμονωμένου διαύλου επικοινωνίας 
μεταβάλλεται σε διακρπές βαθμίδες. 

59. "Χρόνος αλλαγής συχνότητας" (3 5) είναι ο μέγιστος χρόνος για την μεταγωγή ενός σήματος από 
μια επιλεγμένη συχνότητα εξόδου σε μια άλλη επιλεγμένη συχνότητα εξόδου, ώστε να φθάσεε 

α. σε μια συχνότητα που απέχει 100 Ηζ από την τελική συχνότητα ή σε μια 

β. στάθμη εξόδου που απέχει 1 όΒ από την τελική στάθμη εξόδου. 

60. "Συνθετητής συχνότητας" είναι κάθε πηγή συχνότητας ή γεννήτριας σημάτων, ανεξάρτητα από την 
τεχνική που χρησιμοποιείται, η οποία παρέχει μια ποικιλία ταυτόχρονων ή εναλλασόμενων 
συχνοτήτων εξόδου, από μια ή περισσότερες εξόδους, οι οποίες ελέγχονται, παράγονται ή 
οδηγούνται από ένα μικρότερο αριθμό βασικών (ιτ)3$ΙβΓ) συχνοτήτων ελέγχου. 

61. "Αέριος ψεκασμός* (1) είναι η διεργασία με την οποία μια ροή τηγμένου μεταλλικού κράμματος 
μ επιτρέπεται σε σταγονίδια διαμέτρου 500 μικρομέτρων και κάτω μέσω μιας ροής αερίου υπό 
υψηλή πίεση. 

62. "Πύλη* (5) είναι η λειτουργία που πραγματοποιείται από οποιοδήποτε συνδυασμό υλικού και 
"λογισμικού" για την μετατροπή των συμβάσεων για την παρουσίαση, τηλεπεξεργασία ή την 
διαβίβαση πληροφοριών οι οποίες χρησιμοποιούνται σε ένα σύστημα στις αντίστοιχες, αλλά 
διαφορετικές, συμβάσεις που χρησιμοποιούνται σε ένα άλλο σύστημα. 

63. Λογισμικό γενικής χρήσεως (5) είναι ένα σύνολο εντολών για ένα σύστημα μεταγωγής 
■ελεγχόμενο μέσω αποθηκευμένου προγράμματος", το οποίο είναι το ίδιο για όλες τις μεταγωγές 
που χρησιμοποιούν αυτό τον τύπο μεταγωγής. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το τμήμα της βάσεως δεδομένων δεν θεωρείται ότι αποτελεί μέρος “του 
λογισμικού γενικής χρήσεως". 

64. "Γεωγραφικά διεσπαρμένες" είναι τοποθεσίες όταν από κάθε μια η απόσταση προς οποιαδήποτε 
άλλη είναι μεγαλύτερη από 1500 πι προς όλες τις κατευθύνσεις. Οι κινητοί αισθητήρες θεωρούνται 
πάντα ότι είναι "γεωγραφικά διεσπαρμένοι". 

65. "Χρόνος αποκρίσεως σε ολική διακοπή" (4) είναι ο χρόνος που χρειάζεται ένα σύστημα υπολογιστών 
για να αναγνωρίσει μια διακοπή που οφείλεται σε εξωτερικό γεγονός, να ενεργήσει για την 
αποκατάσταση της λειτουργίας και να επιτελέσει στον χρόνο που μεσολαβεί μια άλλη εργασία που 
περιλαμβάνεται στη μνήμη. 

66. "Μηχανισμός αυτόματης πλοήγησης" (7) είναι ένα σύνολο συστημάτων που ολοκληρώνουν την 

μέτρηση και τον υπολογισμό της θέσεως και της ταχύτητας ενός οχήματος με τον υπολογισμό και 
την διαβίβαση εντολών στα συστήματα ελέγχου πτησεως του οχήματος ώστε να διορθωθεί π 
πορεία του, 1 



7636 


ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


67. ·|σοοτατική πύκνωση εν θερμώ* (2) είναι η διαδικασία της συμπίεσης ενός χυτεύματος σε 
θερμοκρασίες άνω των 375 Κ (120 °Ω) σε έναν κλειστό θάλαμο διαφόρων μέσων (αερίων, υγρών, 
στερεών σωματιδίων κ.λπ.) για την δημιουργία ίσων δυνάμεων προς όλες τις κατευθύνσεις ώστε να 
μειωθούν ή να εξαλειφθούν τα εσωτερικά κενά στο χύτευμα. 

68. Ύβριδικός υπολογιστής 1 (4) είναι κάθε διάταξη η οποία δύναται: 

α. να δέχεται δεδομένα, 

β· να επεξεργάζεται δεδομένα, υπό αναλογική και υπό ψηφειακή μορφή, 
και 

γ. να παρέχει δεδομένα στην έξοδο. 

69. Ύβριδικό ολοκληρωμένο κύκλωμα* (3) είναι κάθε συνδυασμός ολοκληρωμένου(ων) κυκλώματος(ων), 
ή κάθε ολοκληρωμένο κύκλωμα με "στοιχεία κυκλώματος* ή "διακρπά κατασκευαστικά μέρη* τα 
οποία συνδέονται μεταξύ τους για να επιτελέσουν (α) συγκεκριμένη(ες) λειτουργία(ες) και τα οποία 
έχουν όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

περιλαμβάνουν τουλάχιστον μια μη ενθυλακωμένη διάταξη, 

είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους με τη βοήθεια των συνήθων μεθόδων παραγωγής 

ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, 

είναι δυνατόν να αντικατασταθούν ως ενιαίο σύνολο και 

κσιά κανόνα δεν είναι δυνατό να αποσυναρμολογηθούν. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1. “Στοιχείο κυκλώματος*; ένα ενεργητικό ή παθητικό λειτουργικό μέρος 
ενός ηλεκτρονικού κυκλώματος, όπως μια δίοδος, ένα τρανζίστορ, μια 
αντίσταση, ένας πυκνωτής κ.λπ. 

2. 'Διακρπό κατασκευαστικό μέρος*: ένα χωριστά συσκευασμένο 
•στοιχείο κυκλώματος* με τις δικές του εξωτερικές συνδέσεις. 

70. “Βελτίωση εικόνας* (4) είναι η επεξεργασία εξωτερικών πληροφοριών που περιλαμβάνουν εικόνες 
με τη βοήθεια αλγορίθμων όπως είναι η χρονική συμπύκνωση, το φιλτράρισμα, η εξαγωγή, η 
επιλογή, ο συσχετισμός, η συνέλιξη ή οι μετασχηματισμοί μεταξύ περιοχών (π.χ. ταχύς 
μετασχηματισμός Ρουπετ ή μετασχηματισμός Υ/αΙεΗ). Δεν περιλαμβάνονται οι αλγόριθμοι που 
χρησιμοποιούν γραμμικό μετασχηματισμό ή μετασχηματισμό περιστροφής μιας και μόνον εικόνας, 
όπως είναι η παράλληλη μετατόπιση, η απομόνωση χαρακτηριστικών, η καταγραφή ή ο τεχνητός 
χρωματισμός της εικόνας. 

71. 'Ελευθέρας χρήσεως’ (ΘΤΝ ΝΤΝ Θ5Ν), κατά την έννοια του παρόντος εγγράφου, είναι η 
“τεχνολογία* ή *το λογισμικό* τα οποίο επιτρέπεται να διατίθεται χωρίς περιορισμούς (οι περιορισμοί 
που απορρέουν από τα πνευματικά δικαιώματα δεν εξαιρούν την “τεχνολογία* ή το *λογισμικ6* από 
την ελεύθερη χρήση). 

72. Ασφάλεια των πληροφοριών* (5) είναι όλα τα μέσα και οι λειτουργίες που εξασφαλίζουν την 
διαθεσιμότητα, το απόρρητο ή την ακεραιότητα των πληροφοριών ή των επικοινωνιών, εκτός από 
τα μέσα και τις λειτουργίες που αποβλέπουν στην προστασία των πληροφοριών από τις 
δυσλειτουργίες. Πριλαμβάνεται η *κρυπτογραφία\ η 'κρυπΐανάλυση*, η .προστασία από επιβλαβείς 
διαρροές και η ασφάλεια των υπολογιστών. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 'Κρυτττανάλυση': η ανάλυση ενός κρυπτογραφικού συστήματος ή των 
σημάτων εισόδου και εξόδου στα συστήματα αυτά προκειμένου να 
εξαχθούν οι εμπιστευτικές μεταβλητές ή ευαίσθητα δεδομένα καθώς και 
συνήθη κείμενα 

73. 'Στιγμιαίο εύρος ζώνης 1 (3 5) είναι το εύρος ζώνης στο οποίο η ισχύς εξόδου παραμένει σταθερή 
με ακρίβεια 3 άό χωρίς ρύθμιση ή χωρίς τήν παρέμβαση άλλων λειτουργικών παραμέτρων. 

74. “Περιοχή ενδείξεων* (6) είναι το προδιαγεγραμμένο πεδίο ευκρινών ενδείξεων ενός ραντάρ. 

75. *Μόνωση' (9) χρησιμοποιείται στα κατασκευαστικά μέρη ενός κινητήρα πυραύλου δηλαδή το 
περίβλημα, το ακροφύσιο, τις εισόδους, τα καλύμματα του περιβλήματος και περιλαμβάνει 
βουλκανισμένο ή ημιβουλκανισμένο σύμμικτο ελαστικό υπό μορφή φύλλων το οποίο περιλαμβάνει 
μονωτικό ή αντιπυρικό υλικό. Χρησιμοποιείται επίσης για τη μείωση των εντάσεων στα πτερύγια. 

76. "Ψηφιακό δίκτυο ενοποιημένων υπηρεσιών* (150Ν) (5) είναι ένα ενοποιημένο διατερματικό ψηφιακό 
δίκτυο, στο οποίο τα δεδομένα που προέρχονται από όλα τα είδη επικοινωνίας (π.χ. φωνή, κείμενο. 
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δεδομένα, σταθερές και κινούμενες εικόνες) μεταβιβάζομαι από μια θύρα (τερματικό) στο κέντρο 
μεταγωγής μέσω μιας γραμμής συνδέσεως προς και από το συνδρομητή. 

77. Διασυνδεδεμένοι αισθητήρες ραντάρ* (6) είναι δύο ή περισσότεροι αισθητήρες ραντάρ οι οποίοι 
ανταλλάσουν μεταξύ τους δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. 

78. Εσωτερική επένδυση* (9) είναι κατάλληλη για την διεπαφή μεταξύ του στερεού καυσίμου και του 
περιβλήματος ή του μονωτικού στρώματος. Συνήθως το εσωτερικό του περιβλήματος ψεκάζεται ή 
επιστρώνεται με διασπορά πυρίμαχων ή μονωτικών υλικών πολυμερούς βάσεως εντός υγρού, π.χ. 
ΗΤΡΒ με πλήρωση άνθρακα ή άλλο πολυμερές με πρόσθετα σκληρυντικά μέσα. 

79. 'Στοιχειώδες μαγνητόμετρο* (6) είναι ένας αυτοτελής αισθητήρας της κλίσεως του μαγνητικού 

πεδίου μαζί με τις σχετικές ηλεκτρονικές διατάξεις, του οποίου το σήμα εξόδου αποτελεί μέτρο της 
κλίσεως του μαγνητικού πεδίου. 1 

Σημείωση: Βλέπε επίσης ’μαγνητόμετρο*. 

191. Απομονωμένες ζωντανές καλλιέργειες* περιλαμβάνουν ζωντανές καλλιέργειες σε λανθάνουσα 
κατάσταση και σε ξηραμένα παρασκευάσματα. 

80. Μσοστατικές πρέσες* (2) είναι συσκευές ικανές να συμπιέσουν διάφορα υλικά (αέρια, υγρά, στερεά 
σωματίδια κ.λπ.) σε ένα κλειστό θάλαμο ώστε η πίεση που ασκείται επί ενός κατεργπζόμενου 
αντικειμένου ή υλικού να είναι ίση προς κάθε κατεύθυνση. 


81. Λέιζερ (0 2 3 5 6 9) είναι μια διάταξη η οποία παράγει μια χωρικά και χρονικά σύμφωνη δέσμη 
φωτός, η οποία ενισχύεται από τη διεγειρόμενη εκπομπή ακτινοβολίας. 

Σημείωση: Βλέπε επίσης.-Χημικό λέιζερ* 

Ό-εΜΐοΡβά λέιζερ* 

•Λέιζερ εξαιρετικά υψηλής ισχύος* 

*ΤΓ3Π5ίθΓ λέιζερ* 

82. Τραμμικότητα* (2) (συνήθως μετρούμενη ως μη-γραμμικότητα) είναι η μέγιστη απόκλιση, θετική ή 
αρνητική, των πραγματικών χαρακτηριστικών μέση τιμή των αναγνώσεων προς τα άνω και προς τα 
κάτω της κλίμακας) από την ευθεία η οποία φέρεται ώστε να εξισορροπεί και να ελαχιστοποιεί τις 
μέγιστες αποκλίσεις. 

83. Τοπικό δίκτυο* (4) είναι ένα σύστημα μεταβίβασης δεδομένων το οποίο: 

α. εππρέπει σε ένα τυχόντα αριθμό ανεξάρτητων ’συσκευών δεδομένων* να 
επικοινωνούν απ’ευθείας η μια με την άλλη και 

β. περιορίζεται σε μια γεωγραφική περιοχή μικρού μεγέθους (π.χ. ένα κτίριο γραφείων, 
ένα εργοστάσιο, μια πανεπιστημιούπολη, μια αποθήκη). 

Σημείωση: *Πομποδέκτης δεδομένων*: συσκευή ικανή να μεταβιβάζει ή να λαμβάνει 

ακολουθίες ψηφιακών πληροφοριών. 

84. * Μαγνητικά κλισιόμετρα’ (6) είναι όργανα προοριζόμενα να αν ιχνεύουν τις μεταβολές στο χώρο 

μαγνητικών πεδίων από πηγές εκτός του οργάνου. Αποτελούνται από πολλαπλά ’μαγνητόμετρα* και 
τα σχετικά ηλεκτρονικά κυκλώματα, το σήμα εξόδου των οποίων αποτελεί μέτρο της κλίσης του 
μαγνητικού πεδίου. 1 1 

Σημείωση: Βλέπε επίσης "στοιχειώδη μαγνητικά κλισίμετρα*. 

85. Μαγνητάμετρα* (6) είναι όργανα προοριζόμενα να ανιχνεύουν μαγνητικά πεδία από πηγές εκτός 
του οργάνου. Αποτελούνται από ένα μεμονωμένο αισθητήριο στοιχείο και τα σχετικά ηλεκτρονικά 
κυκλώματα, το σήμα εξόδου των οποίων αποτελεί μέτρο του μαγνητικού πεδίου. 

86. Κύρια μνήμη* (4) είναι η κύρια μνήμη δεδομένων ή εντολών η οποία είναι ταχέως προσπελάσιμη 
από μια κεντρική μονάδα επεξεργασίας. Αποτελείται από την εσωτερική μνήμη ενός “ψηφιακού 
υπολογιστή* και την ιεραρχική επέκταση της μνήμης αυτής, όπως είναι μια κρυφή μνήμη ή 
εκτεταμένη μνήμη τυχαίας προσπελάσεως. 

87. 'Βάση’ (1 6 8 9) είναι μια ουσιαστικά συνεχής φάση η οποία πληροί το χώρο μεταξύ σωματιδίων 

ινοκρυστάλλων ή νημάτων. . 
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88. 'Μέγιοτος ρυθμός μεταβίβασης Ρϊι· (*ΜΒΤΗ*) : 

(α) μιας ηλεκτρονικής μνήμης είναι ο αριθμός Ρίτ δεδομένων ανά δευτερόλεπτο που 
μεταβιβάζοντας μεταξύ της μνήμης και του συστήματος ελέγχου της· 

(β) ενός οδηγού δίσκου είναι ο ρυθμός μεταβίβασης εσωτερικών δεδομένων που 
υπολογίζεται με τον τύπο Β X Π X Τ (όϋβ ανά δευτερόλεπτο), όπου : 

Β = μέγιστος αριθμός βίΐ δεδομένων ανά κανάλι εγγραφής που 
διατίθεται για γραφή ή ανάγνωση σε μία περιστροφή* 

Β = περιστροφές ανά δευτερόλεπτο* 

Τ ~ αριθμός καναλιών εγγραφής που μπορούν να διαβάζονται ή στα 
οποία μπορεί να γίνεται εγγραφή ταυτοχρόνως. 

192. *ΜΒΤΚ* - β. Μέγιστος ρυθμός μεταβίβασης ΡΚ. 


89. Αβεβαιότητα μετρήσεων* (2) είναι η χαρακτηριστική παράμετρος η οποία καθορίζει την περιοχή 
γύρω από την τιμή εξόδου στην οποία περιέχεται η ορθή τιμή της μετρούμενης μεταβλητής με 
ποσοστό εμπιστοσύνης 95%. Περιλαμβάνει τις μη διορθωμένες συστηματικές αποκλίσεις, τη μη 
διορθωμένη υστέρηση του οργάνου και τις τυχαίες αποκλίσεις (βλέπε ΥΟΙ/νοΕ 2617). 

90. 'Μηχανική κραμστοποίηση* (1) είναι η κραμστοποίηση που γίνεται με συγκόλληση, θραύση και 
επανασυγκόλληση κόνεων καθαρών στοιχείων και προσθετικών κραμάτων με μηχανική κρούση. Μη 
μεταλλικά σωματίδια είναι δυνατόν να ενσωματωθούν στο κράμα με την προσθήκη των κατάλληλων 
κόνεων. 


91. ’Μονάδα πρόσβασης σε ηλεκτρονικά μέσα* (5) είναι συσκευή η οποία περιλαμβάνει μια ή 
περισσότερες διεπαφές επικοινωνίας (*ελεγκτή προσπέλασης στο δίκτυο*, 'ελεγκτή διαύλου 
επικοινωνιών*, διαμορφωτή/αποδιαμορφωτή ή αρτηρία υπολογιστή) για τη σύνδεση τερματικού 
εξοπλισμού στο δίκτυο. 

Άπόληψη τήγματος* (1) είναι η διαδικασία με την οποία εππυγχάνεται η Παχεία στερεοποίηση* και 
η εξαγωγή υπό μορφή λωρίδας ενός προϊόντος κράματος με την εισαγωγή ενός βραχέως τομέα 
ενός περιστρεφόμενου και ψυχόμενου κυλίνδρου σε μια λεκάνη με τηγμένο κράμα μετάλλου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ταχεία στερεοποίηση*: στερεοποίηση τηγμένου μετάλλου με ρυθμό ψήξεως 
άνω των 1000 Κ/εβο, 


93. ’Περιδίνηση τήγματος* (1) είναι η διαδικασία με την οποία εππυγχάνεται η Παχεία στερεοποίηση* 
δέσμης τηγμένου μετάλλου η οποία προσπίπτει σε περιστρεφόμενο ψυχόμενο κύλινδρο και 
μετατρέπεται σε ένα προϊόν που έχει τη μορφή φολίδων, λωρίδων ή ράβδων. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ταχεία στερεοποίηση*: στερεοποίηση τηγμένου μετάλλου με ρυθμούς 
ψύξεως άνω των 1000 Κ/εοσ. 

94. 'Μικροκύκλωμα μικροϋπολογιστή* (3) είναι ένα ’μονολιθικό ολοκληρωμένο κύκλωμα ή σύνθετο 
ολοκληρωμένο κύκλωμα* το οποίο περιλαμβάνει μια αριθμητική λογική μονάδα (ΑΕΙ/) ικανή να 
εκτελεί γενικές εντολές προερχόμενες από μια εσωτερική μνήμη για την επεξεργασία δεδουένων 
που περιλαμβάνονται στην εσωτερική μνήμη. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εσωτερική μνήμη πρέπει να διευρύνεται από μια εξωτερική μνήμη. 


95. 'Μικροκύκλωμα μικροϋπολογιστή* (3) είναι ένα ^μονολιθικό ολοκληρωμένο κύκλωμα ή σύνθετο 
ολοκληρωμένο κύκλωμα* το οποίο περιλαμβάνει μια αριθμητική λογική μονάδα (ΑίΙΙ) ικανή να 
εκτελεί γενικές εντολές προερχόμενες από μια εσωτερική μνήμη για την επεξεργασία δεδομένων 
που περιλαμβάνονται στην εσωτερική μνήμη. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 : Το *μικροκύκλωμα μικροεπεξεργαστή* κατά κανόνα δεν περιλαμβάνει 
ενσωματωμένη μνήμη προσπελάσιμη από τον χρήστη, μολονότι 
ενδεχομένως διαθέτει μνήμη για την πραγματοποίηση των λογικών του 
λεπουργιών. 

. ΜΕΙΩΣΗ 2 : Περιλαμβάνει σύνολα μικροκυκλωμάτων τα οποία είναι σχεδιασμένα να 

λειτουργούν μαζί ώστε να εξασφαλίζουν την λειτουργία ενός 
■μικροκυκλώματος μικροϋπολογιστή*. 


■Μικροοργανισμοί* (1 2) είναι τα βακτηρίδια, οι ιοί, τα μικοπλάσματα, τα ρικέτσια, τα 
χλαμίδια ή οι μύκητες, σε φυσική κατάσταση, ενισχυμένη ή τροποποιημένη, είτε υπό 
μορφή μεμονωμένων ζωντανών καλλιεργειών είτε ως υλικό το οποίο πειλαμβάνει ζωντανό 
υλικό που έχει εκουσίως εμβολιαστεί ή μολυνθεί από τις καλλιέργειες αυτές. 
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96. •Μικροπρόγραμμα" είναι μια ακολουθία στοιχειωδών εντολών, αποθηκευμένων σε ειδική μνήμη, η 
εκτέλεση των οποίων ξεκινά με την εισαγωγή της εντολής αναφοράς του μικροπρογράμματος σε 
έναν κσταγραφέα εντολών. 

97. "Βλήματα* (1-7,9) είναι πλήρη συστήματα πυραύλων και μη επανδρωμένα αεροσκάφη ιχανά να 
μεταφέρουν ωφέλιμο φορτίο τουλάχιστον 500 «9 σε απόσταση τουλάχιστον 300 Και. 

98. 'Μονολιθικό ολοκληρωμένο κύκλωμα" (3) είναι συνδυασμός ενεργών ή παθητικών *στοιχείων 
κυκλώματος* ή και των δύο. τα οποία: 

α. Κατασκευάζονται με τη βοήθεια διεργασιών που βασίζονται στη διάχυση, την 
εμφύτευση ή την εναπόθεση εντός ή επί ενός πλακιδίου ημιαγωγού υλικού που 
ονομάζεται Τσιπ", 

β. Είναι δυνατόν να θεωρηθούν ως άρρηκτα συνδεδεμένα και 
γ. Εππελούν την(τις) λεσουργία(ες) ενός κυκλώματος. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 'Στοιχείο κυκλώματος·: ένα μεμονωμένο ενεργητικό ή παθητικό λειτουργικό 
μέρος ηλεκτρονικού κυκλώματος, όπως δίοδος, τρανζίστορ,αντίσταση ή 
ένας πυκνωτής κ.λπ. 

99. "Κάρτα ελέγχου κινήσεων* (2) είνα, ένα -ηλεκτρονικό συναρμολόγημα' ειδικά σχεδ.ασμένο γ,α να 
παρέχε. σε ένα σύστημα υπολογιστή την .κανόνα να συντόνιζε, ταυτόχρονα ί,ν κίνηση των 
αξόνων των εργαλειομηχανων ώστε να επαυγχάνεται "η καθοδήγηση της τροχιάς*. ^ 

"Ολοκληρωμένο κύκλωμα περισσοτέρων τσιπ' (3) είναι δύο ή περισσότερα «μονολιθικά 
ολοκληρωμένα κυκλώματα* συνενωμένα σε ένα κοινό *υπόβαθρο'. 

Επεξεργασία πολλαπλών ροών δεδομένων* (4) είναι ένα *μικροπρόγραμμα* ή μια αρχπεκτονική 

η „Λ Τ '■"!' ' άχρονη Επεξεργασία δύο ή περ,σσότερων ΖκουθΓών δεδομένων 
υπό τον έλεγχο μιας ή περισσότερων ακολουθιών εντολών με τη βοήθεια μέσων όπως είναι: 
α. Οι αρχπεκτονικές 3!Μ0 (δίποΙβ ΙηείΓυειίοη ΜυίίίρΙο ϋ 3 ι 3 ), όπως οι ανυσμσηκοί ή 
σύστοιχοι επεξεργαστές, Η ' 

Αρχπεκτονικές Μ3ΙΜΩ (ΜυΚίρΙβ 3ίη 9 !θ ΙπείΓυοίίοη ΜυΙιίρΙβ Ωβο) 

Αρχπεκτονικές ΜΙΜΟ (ΜυΙιίρΙβ Ιηδίπισιίοη ΜυΚίρΙβ Ω 3 ι 3 ), που περιλαμβάνονται αυτές 
οι οποίες είναι άμεσα συνδεδεμένες, στενά συνδεδεμένες ή χαλαρά συνδεδεμένες ή 
διαρθρωμένοι πίνακες στοιχείων επεξεργαστών, όπου περιλαμβάνονται και οι 
συστολικοί πίνακες. 

■Πολυεπιπεδη ασφάλεια* (5) είναι μια κλάση συστημάτων που περιλαμβάνουν πληροφορίες με 
διαφορετικούς βαθμούς ευαισθησίας και είναι προσπελάσιμα από τους χρήστες με Η ^ 
διαφορετικούς βαθμούς εξουσιοδότησης και γνωστικές ανάγκες, αλλά δεν εππρέπουν στουο 
χρήστες την πρόσβαση σε πληροφορίες για τις οποίες δεν έχουν εξουσιοδότηση. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ - 'Πολυεπίπεδη ασφάλεια είναι η ασφάλεια και όχι η αξιοπιστία ενός 

υπολογιστή η οποία αφορά την αποτροπή σφαλμάτων του υλικού ή την 
αποτροπή ανθρώπινων σφαλμάτων εν γένει ' 

•Πολυφασμστικοί αισθητήρες εικόνας* (6) είναι ικανοί να εκτελούν ταυτόχρονη ή σειριακή λήψη 
δεδομένων εικόνας από δυο η περισσότερες δίακρπές ζώνες φάσματος. Οι αισθητήρες που 
έχουν περισσότερες από 20 δίακρπές ζώνες φάσματος ονομάζονται ορισμένες φορές 
υπερφασμστικοι αισθητήρες εικόνας. ^ 

■Ουσικό ουράνιο* (0) είναι το ουράνιο που περιέχει το μίγμα ισοτόπων που απαντά στη φύση. 

■Ελεγκτής πρόσβασης στο δίκτυο* (4 5) είναι μια υλική διεπαφή με ένα κατανεμημένο 
μεταγωγικό δίκτυο. Χρησιμοπο.εί ένα κοινό μέσο το οποίο λεπουργεί πάντα με τον ίδιο -ρυθμό 
ψηφιακής μεταβίβασης* και εππρέπει οποιαδήποτε μεταβίβαση μέσω του δικτύου (π χ 
ανίχνευση αδειοπλαισίου ή φέρουσας) για την μεταβίβαση. Ανεξάρτητα από οπο.οδήποτε 
άλλο, επιλέγει πακέτα δεδομένων ή ομάδες δεδομένων (π.χ. ΙΕΕΕ 802) που απευθύνονται σε 
αυτόν. Είναι ένα συναρμολογημένο σύνολο το οποίο είναι δυνστό να ενσωματωθεί σε 
υπολογιστή η τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό ώστε να παρέχει πρόσβαση επικοινωνίας. 

’Νευρωνικός υπολογιστής* (4) είναι μια υπολογιστική διάταξη που έχει σχεδιαστεί ή 
μετασκευαστεί ώστε να μιμείται τη συμπεριφορά ενός νευρώνα ή ενός συνόλου νευρώνων. 


β· 

Υ· 

δ. 


102 . 


103. 


104. 

105. 


106. 
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113. 

114. 

115. 
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δηλαδή μια υπολογιστική διάταξη η οποία διακρίνεται λόγω της ικανότητας του υλικού να 
διαμορφώνει το βάρος και τις διασυνδέσεις μιας πληθώρας υπολογιστικών στοιχείων που 
βασίζονται σε προηγούμενα δεδομένα. 

■Στάθμη θορύβου* (6) είναι ένα ηλεκτρικό σήμα εκφραζόμενο σε φασμαχική πυκνότητα ισχύος. 
Η σχέστ^ μεταξύ της "στάθμης θορύβου* εκφραζόμενης από κορυφή σε κορυφή δίδεται με τον 
τύπο 3 ρρ - 8Ν 0 (ί 2 - ί,), όπου 5^ είναι η τιμή του σήματος από κορυφή σε κορυφή (π.χ. σε 
παηοίβεία), Ν„ είναι η φασμστικη πυκνότητα ισχύος (πχ σε (παποίθεΙα^/Ηζ) και (ί 2 - ή) ορίζει το 
αφορώμενο εύρος ζώνης. 

•Πυρηνικός αντιδραστήρας* (0) είναι το σύνολο των διατάξεων που βρίσκονται εντός ή είναι 
απ’ευθείας προσαρμοσμένες στον λέβητα του αντιδραστήρα, ο εξοπλισμός ο οποίος ρυθμίζει 
την στάθμη ισχύος στον πυρήνα, και τα κατασκευαστικά μέρη τα οποία κανονιχά 
περιλαμβάνουν, έρχονται σε απ'ευθείας επαφή ή ρυθμίζουν το πρωτεύον ψυκτικό μέσο στον 
πυρήνα του αντιδραστήρα. 

■Ψηφιακός έλεγχος* (2) είναι ο αυτόματος έλεγχος μιας διεργασίας που εππχλείται από μια 
διάταξη η οποία χρησιμοποιεί ψηφιακά δεδομένα τα οποόα συνήθως εισάγονται κατά την 
διάρκεια της διεργασίας (βλέπε 130 2382). 

■Λεπουργεί αυτόνομα* (8) σημαίνει ότι (ένα υποβρύχιο) λεπουργεί σε πλήρη κατάδυση, χωρίς 
σωλήνα τροφοδοσίας με αέρα, με όλα τα συστήματα εν λεπουργία και την ελάχιστη ταχύτητα 
πλεύσεως με την οποία το υποβρύχιο είναι ικανό να ρυθμίζει ασφαλώς το βάθος του δυναμικά 
με τη βοήθεια μόνο των πτερυγίων που διαθέτει, χωρίς να χρειάζεται σκάφος ή βάση 
υποστηρίξεως στην επιφάνεια, το βυθό ή την ακτή και το οποίο περιέχει ένα σύστημα 
προώσεως για υποβρύχια ή επιφανειακή χρήση·. 

■Οπτική ενίσχυση* (5) στις οπτικές επικοινωνίες είναι η τεχνική με την οποία επιτυγχάνεται η 
ενίσχυση των οπτικών σημάτων που παράγονται από μια χωριστή πηγή χωρίς να 
μετατρέπονται αυτά σε ηλεκτρικά σήματα, δηλαδή χρησιμοποιώντας ημιαγωγούς ενισχυτές 
οπτικών σημάτων, και ενισχυτές φωταύγειας οπτικών ινών. 

"Οπτικός υπολογιστής 1 (4) είναι ένας υπολογιστής που έχει σχεδιαστεί ή μετασκευαστεί ώστε 
να χρησιμοποιεί φωτεινά σήματα για το συμβολισμό δεδομένων και του οποίου τα στοιχεία 
λογικής επεξεργασίας βασίζονται σε απ'ευθείας συνδεδεμένες οπτικές διατάξεις. 

■Προπλάσματα οπτικών ινών* (5 6) είναι ράβδοι ή πρίσματα γυαλιού, πλαστικού ή άλλου υλικού 
τα οποία έχουν υποστεί ειδική κατεργασία για τη χρήση τους στην κατασκευή οπτικών ινών. Τα 
χαρακτηριστικά του προπλάσματος καθορίζουν τις βασικές παραμέτρους των παραγομένων με 
εφελκυσμό οπτικών ινών. 

Όπτικό ολοκληρωμένο κύκλωμα* (3) είναι ένα 'μονολιθικό ολοκληρωμένο κύκλωμα* ή ένα 
’υβριδικό ολοκληρωμένο κύκλωμα*, το οποίο περιέχει ένα ή περισσότερα μέρη προοριζόμενα 
να λεπουργήσουν ως φωτοαισθητήρας ή φωτοπομπός ή για να εππελέσουν μια ή 
περισσότερες οπτικές ή ηλεισροοπτικές λεπουργίες. 

"Οπτική μεταγωγή* (5) είναι η δρομολήγηση ή η μεταγωγή οπτικών σημάτων χωρίς τη 
μετατροπή τους σε ηλεκτρικά σήματα. 

■Λοιπά σχάσιμα υλικά* (0) είναι ^προηγουμένως διαχωρισμένο* αμερίκιο- 242γπ, κιούριο-245 και 
247, καλιφόρνιο-249 και 251, ισότοπα πλουτωνίου εκτός του πλουτωνίου 238 και 239 καθώς 
και κάθε υλικό που περιέχει τα προηγούμενα. 

■Ολική πυκνότητα εντάσεως* (2) είναι ο συνολικός αριθμός αμπερο-σπειρών ενός πηνίου 
(δηλαδή το σύνολο του αριθμού των σπειρών πολλαπλασιαζόμενο επί την μέγιστη ένταση σε 
κάθε σπείρα και διαιρούμενο δια της ολικής δίστομης του πηνίου, όπου περιλαμβάνονται οι 
υπεραγώγιμες ίνες, το μεταλλικό υλικό στο οποίο είναι ενσωματωμένες οι υπεραγώγιμες ίνες 

το υλικό του περιβλήματος, οι τυχόν ψυκτικοί δίαυλοι κ.λπ.). ' '■'■·> 

•Υπορουτίνα* (2) είναι ένα συντεταγμένο σύνολο εντολών σε γλώσσα και μορφότυπο που να 
εππρέπει την αυτόματη εππέλεση ελεγχόμενων λεπουργιών, το οποίο είτε είναι γραμμένο υπό 
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μορφή προγράμματος μηχανής ή σε ένα μέσο εισόδου ή υπό μορφή δεδομένων εισόδου που 
πρόκειται να υποοτούν επεξεργασία σε υπολογιστή ώστε να ληφθεί ένα πρόγραμμα μηχανής 
(βλέπε 150 2806 - 1980). 

■Ισχύς αιχμής* (6) είναι το πηλίκο της ενέργειας ανά παλμό σε ]ου!βς δια της διάρκειας του 
παλμού σε δευτερόλεπτα. 


■Προσωπική έξυπνη κάρτα· (5) είναι μια έξυπνη κάρτα που περιέχει ένα μικροκύκλωμα, 
σύμφωνα με το Ι50/ΙΕ0 781, το οποίο έχει προγραμματιστεί από τον εκδότη της κάρτας και 
δεν είναι δυνατό να μεταβληθεί από-το χρήστη. 

■Διαχείριση ισχύος* (7) είναι η μεταβολή της μεταβιβαζόμενης ισχύος του σήματος του 
υψομετρικού οργάνου ώστε η λαμβανόμενη ισχύς στο ύψος του 'αεροσκάφους* είναι πάντα η 
ελάχιστη ισχύς η οποία απαπε'παι για τον προσδιορισμό του ύψους. 

■Προηγουμένως διαχωρισμένο* (0) είναι η εφαρμογή μιας διαδικασίας που αποβλέπει στην 
αύξηση της συγκέντρωσης ενός ελεγχομένου ισοτόπου. 


■Κύριο στοιχείο* (4), όπως χρησιμοποιείται στη κατηγορία 4, είναι ένα 'κύριο στοιχείο*, όταν το 
κόστος για την αντικατάστασή του υπερβαίνει το 35% της συνολικής αξίας του συστήματος, 
στοιχείο του οποίου αποτελεί. Η αξία του στοιχείου είναι η τιμή που καταβάλλεται για την 
αγορά του στοιχείου από τον κατασκευαστή ή από τον συναρμολογητή του συστήματος. Η 
συνολική αξία είναι η συνήθης διεθνής τιμή πωλήσεως σε ανεξάρτητους αγοραστές στον τόπο 
κατασκευής ή αποστολής. 


124. Αυτόματο συνδρομητικό κέντρο" (ΡΑΒΧ) (5) είναι ένα αυτόματο τηλεφωνικό κέντρο που κατά 
κανόνα περιλαμβάνει μια θέση τηλεφωνητή και το οποίο επιτρέπει την πρόσβαση στο δημόσιο 
δίκτυο και την εξυπηρέτηση του εσωτερικού δικτύου ενός οργανισμού όπως είναι μια 
επιχείρηση, μια κυβερνητική ή δημόσια υπηρεσία ή ένας άλλος παρόμοιος οργανισμός. 

125. "Παραγωγή 1 (<3ΤΝ όλες οι φάσεις) είναι όλες οι φάσεις παραγωγής όπως: κατασκευή, 
μηχανολογική μελέτη, βιομηχανική παραγωγή, ολοκλήρωση, συναρμολόγηση, έλεγχος, δοκιμή, 
διασφάλιση της ποιότητας. 


■Εξοπλισμός παραγωγής* (9) είναι ο μηχανικός εξοπλισμός, τα χνάρια, τα περπυπώματα, τα 
μαντρέλια, οι τύποι, οι μήτρες, οι στηρίξεις, οι μηχανισμοί ευθυγράμμισης, ο εξοπλισμός 
δοκιμών, άλλες μηχανές και 

κατασκευαστικά μέρη των μηχανών αυτών οι οποίες έχουν σχεδιαστεί ή μετασκευαστεί ώστε να 
χρησιμεύουν στην ’ανάπτυξη· ή σε μια ή περισσότερες φάσεις της *παραγωγής·. 

■Εγκαταστάσεις παραγωγής- (9) είναι ο εξοπλισμός και το ειδικά σχεδιασμένο σχετικό 
λογισμικό που ενσωματώνονται σε εγκαταστάσεις που χρησιμεύουν στην -ανάπτυξη· ή σε μια ή 
περισσότερες φάσεις της "παραγωγής*. 

■Πρόγραμμα* (2 4 5} είναι μια αλληλουχία εντολών για την διεξαγωγή μιας διαδικασίας, υπό 
μορφή εκτελέσιμη από ηλεκτρονικό υπολογιστή ή μετατρέψιμη σε εκτελέσιμη μορφή. 

■Συμπίεση παλμού* (6) είναι η κωδικοποίηση και η επεξεργασία ενός παλμού (σήματος) ραντάρ 
μεγάλης διαρκείας σε έναν παλμό βραχείας διάρκειας, διατηρώντας τα πλεονεκτήματα της 
υψηλής παλμικής ενέργειας. 


■Διάρκεια παλμού- (6) είναι η διάρκεια ενός παλμού ·λέϊζερ· η οποία μετριέται ως συνολικό 
εύρος στην πμπιμή της έντασης (ΕΛΥΗΙ) 

Ώ-δν/ιίοΡβά Ι35ΘΓ" (6) είναι ένα λέιζερ στο οποίο η ενέργεια αποθηκεύεται στην αντιστροφή 
πληθυσμού ή στον οπτικό συντονιστή και εκπέμπεται στη συνέχεια υπό μορφή παλμού. 

Ευελιξία μεταβολής συχνότητας ραντάρ- (6) είναι μια τεχνική με την οποία μεταβάλλεται η 
φέρουσα συχνότητα ενός παλμοπομπού ραντάρ σε ψευδο-τυχαία ακολουθία μεταξύ 
μεμονωμένων παλμών ραντάρ ή ομάδων παλμών ραντάρ κατά τιμή ίση ή μεγαλύτερη από το 
εύρος ζώνης των παλμών ραντάρ. 



7642 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ} 


■Διεύρυνση φάσματος ραντάρ· (6) είναι κάθε τεχνική διαμόρφωσης για την κατανομή της 
ενέργειας, που προέρχεται από σήμα με σχετικά στενή ζώνη συχνοτήτων, σε ευρύτερη ζώνη 
συχνοτήτων χρησιμοποιώντας τυχαία ή ψευδο-τυχαία κωδικοποίηση. 

Εμβέλεια* (8) είναι το ήμισυ της μέγιστης απόστασης που είναι δυνατό να καλύψει ένα 
υποβρύχιο όχημα. 


■Εύρος ζώνης πραγματικού χρόνου 1 (3) για "δυναμικούς αναλυτές σημάτων* είναι η ευρύτερη 
περιοχή συχνοτήτων στην έξοδο του αναλυτή προς τη μονάδα απεικόνισης ή μαζικής μνήμης, 
η οποία δεν συνεπάγεται ασυνέχεια στην ανάλυση των δεδομένων εισόδου. Για τους αναλυτές 
με ένα ή περισσότερα κανάλια, για τον υπολογισμό λαμβάνεται αυτός ο συνδυασμός καναλιών 
ο οποίος παρέχει το μεγαλύτερο "εύρος ζώνης πραγματικού χρόνου*. 

Επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο· (2 4) είναι η επεξεργασία δεδομένων με την βοήθεια ενός 
ηλεκτρονικού υπολογιστή η οποία πραγματοποιείται ως ανταπόκριση σε ένα εξωτερικό 
συμβάν, σύμφωνα με τις χρονικές απαιτήσεις που επιβάλλονται από αυτό το εξωτερικό 
συμβάν. 


137. Η ένοια 'απαπούμενη (-ο) 1 (ΘΤΝ 1-9), όπως εφαρμόζεται σε σχέση με την Τεχνολογία 1 ή το 
"λογισμικό*, αφορά μόνον αυτό το μέρος της Τεχνολογίας* ή του *λογισμικού* το οποίο είναι 
ιδιαίτερα απαραίτητο για την επίτευξη ή την επέκταση των επιπέδων ελεγχόμενων επιδόσεων, 
των χαρακτηριστικών ή των λειτουργιών. Τέτοιου είδους 'απαιτούμενη' Τεχνολογία* ή 
"λογισμικό* ενδέχεται να είναι κοινή για διαφορετικά προϊόντα. 

138. "Διακριτική ικανότητα* (2) είναι το ελάχιστο βήμα ενός μετρητή. Στην περίπτωση ψηφιακών 
οργάνων, είναι το ελάχιστο σημαντικό βϊί (βλέπε ΑΝ3Ι Β-89.1.12). 

139. "Ρομπότ· (2 8) είναι ένας μηχανισμός χειρισμού συνεχούς ή ασυνεχούς τροχιάς, ο οποίος 
ενδέχεται να χρησιμοποιεί αισθητήρες και ο οποίος έχει όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

α. Είναι πολυλεπουργικός· 

β. Είναι σε θέση να τοποθετεί ή να προσανατολίζει ειδικά, κατασκευαστικά τμήματα, εργαλεία ή 
ειδικές διατάξεις με τη βοήθεια μεταβλητών κινήσεων στον τρισδιάστατο χώρο· 
γ. Ενσωματώνει τρεις ή περισσότερους σερβομηχανισμούς κλειστού ή ανοιχτού κυκλώματος 
στους οποίους ενδέχεται να περιλαμβάνονται κλιμακωτοί κινητήρες· και 


δ. 


Διαθέτει *δυνατότητα προγραμματισμού από το χρήστη* με τη βοήθεια της μεθόδου 
'ίθΗοίι/ρίΗγόαοΚ" ή με τη βοήθεια ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή που ενδέχεται να είναι μια 
προγραμματιζόμενη μονάδα λογικού ελέγχου, δηλαδή χωρίς μηχανική παρεμβολή. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ο παραπάνω ορισμός δεν περιλαμβάνει τις ακόλουθες διατάξεις: 

1. Μηχανισμοί χειρισμού ελεγχόμενοι μόνον απ’ ευθείας από τον χρήστη με τη 
βοήθεια τηλεχειριστή- 


2. Μηχανισμοί χειρισμού καθορισμένης σειράς κινήσεων, οι οποίοι είναι διατάξεις 
που κινούνται αυτόματα και λειτουργούν σύμφωνα με μηχανικά καθοριζόμενες 
προγραμματισμένες κινήσεις. Το πρόγραμμα περιορίζεται μηχανικά με τη 
βοήθεια σταθερών διατάξεων, όπως ακίδων ή δοντιών. Η σειρά των κινήσεων και 
η επιλογή των τροχιών ή των γωνιών δεν είναι δυνατόν να κυμανθούν ή να 
μεταβληθούν μηχανικά, ηλεκτρονική ή ηλεκτρικά· 

3. Μηχανισμοί χειρισμού μεταβλητής σεράς κινήσεων οι οποίοι ελέγχονται 
μηχανικά και είναι διατάξεις που κινούνται αυτόματα και λειτουργούν σύμφωνα 
με μηχανικά καθοριζόμενες προγραμματισμένες κινήσεις. Το πρόγραμμα 
περιορίζεται μηχανικά με τη βοήθεια σταθερών αλλά ρυθμιζόμενων διατάξεων, 
όπως ακίδων ή δοντιών. Η σερά των κινήσεων και επιλογή των τροχιών ή των 
γωνιών μεταβάλλονται εντός των σταθερών ορίων που καθορίζονται από το 
πρόγραμμα. Οι μεταβολές ή οι τροποποιήσεις του προγράμματος (π.χ. αλλαγές 
των ακίδων ή των δοντιών) σε ένα ή περισσότερους άξονες κινήσεως 
πραγματοποιούνται μόνο με μηχανικούς χερισμους· 

4. Μηχανισμοί χερισμού μεταβλητής σεράς κινήσεων μη ελεγχόμενοι με τη 
βοήθεια σερβομηχανισμών, οι οποίοι είναι αυτόματα κινούμενες διατάξεις που 
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εκτελούν μηχανικά καθοριζόμενες προγραμματισμένες κινήσεις. Το πρόγραμμα 
είναι δυνατό να μεταβληθεί αλλά η σειρά των κινήσεων κατευθύνεται από τα 
ψηφιακά σήματα που προέρχονται από μηχανικά καθοριζόμενες ηλεκτρικές 
δυαδικές διατάξεις ή ρυθμιζόμενες στάσεις· 

5. Γέρανοί στοιβασίας οριζόμενοι ως συστήματα χειρισμού, τριών βαθμών 

ελευθερίας, ενσωματωμένα σε μια κατακόρυφη σειρά δοχείων στοιβασίας, τα 
οποία επιτρέπουν την πρόσβαση στο εσωτερικό αυτών των δοχείων με σκοπό 
την αποθήκευση ή την ανάκτηση του περιεχομένου τους. 


140. 

141. 

142. 

143. 

144. 

145. 

146. 

147. 

148. 

149. 

150. 

151. 


■Φυγοκεντρικός ψεκασμός* (1) είναι η διαδικασία για τη μετατροπή ρέοντος ή ηρεμούντος 
τηγμένου μετάλλου σε ψεκάδες διαμέτρου 500 μικρομέτρων δια φυγοκεντρίσεως. 


Εκτροπή* (2) είναι η ακτινική μετατόπιση κατά τη διάρκεια μιας περιστροφής της κυρίας 
ατράκτου, η οποία μετρεπαι επι ενός επιπέδου κατακορύφου προς τον άξονα της ατράκτου σε 
ένα σημείο της εξωτερικής ή της εσωτερικής περιστρεφόμενης επιφάνειας η οποία 
υποβάλλεται σε δοκιμή (βλέπε 150 230/1-1986, παράγραφος 5.61). 

■Συντελεστής κλίμακας* (3) είναι ο λόγος της μεταβολής του μεγέθους εξόδου προς την 
μεταβολή του μεγέθους εισόδου το οποίο επιδιώκεται να μετρηθεί Ο συντελεστής κλίμακας 
υπολογίζεται γενικά ως η κλίση της ευθείας που χαράσσεται με τη βοήθεια της μεθόδου των 
ελάχιστων τετραγώνων ώστε να προσαρμόζεται στα δεδομένα εισόδου-εξόδου τα οποία 
λαμβάνονται με την κυκλική μεταβολή των τιμών εισόδου εντός των ορίων μεταβολής των 
τιμών αυτών. 

■Χρόνος ηρεμίας* (3) είναι ο χρόνος που απαιτείται ώστε το σήμα εισόδου να μη διαφέρει 
πάνω από μισό όϊί από την τελική τιμή κατά τη μεταγωγή μεταξύ δύο επιπέδων ενός 
μετατροπέα 

Αναλυτές σημάτων* (3) είναι συσκευές ικανές να μετρήσουν και να εμφανίσουν τις βασικές 
ιδιότητες των επί μέρους συχνοτήτων σημάτων πολλαπλών συχνοτήτων. 

Επεξεργασία σημάτων* (4 5) είναι η επεξεργασία εξωτερικών σημάτων που εμπεριέχουν 
πληροφορίες με τη βοήθεια αλγορίθμων όπως είναι η χρονική συμπίεση, το φιλτράρισμα, η 
εξαγωγή, η επιλογή, ο συσχετισμός, η συνέλιξη ή μετατροπή συναρτήσεων (πχ τάχύς 
μετασχηματισμός ΕουπθΓ ή μετασχηματισμός νΥαΙείι). 

■Απλές εκπαιδευτικές συσκευές* (3) είναι συσκευές που προορίζονται για τη διδασκαλία των 
βασικών επιστημονικών αρχών και την επίδειξη της εφαρμογής των αρχών αυτών στο πλαίσιο 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 

"Λογισμικό 1 (Θ5Ν Α!Ι) είναι μια συλλογή ενός ή περισσοτέρων “προγραμμάτων ή 
’μικροπρογραμμάτων* τα οποία έχουν εγγράφει σε ένα οποιοδήποτε υλικό μέσο. 

■Πηγαίος κώδικας" (ή πρωτογενής γλώσσα) (4 5) είναι ένας εύχρηστος χαρακτηρισμός μιας ή 
περισσοτέρων διαδικασιών οι οποίες είναι δυνατό να μετασχηματισθούν από ένα σύστημα 
προγραμματισμού σε μια μορφή εκτελέσιμη από υπολογιστή (*κσταληκτικός κώδικας* (ή 
καταληκτική γλώσσα)). 

■Διαστημικό όχημα* (7 9) είναι ενεργητικοί και παθητικοί δορυφόροι και διαστημικοί ανιχνευτές. 

Ως "κατάλληλα για διαστημική χρήση* (3 6) χαρακτηρίζονται προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί, 
κατασκευαστεί και δοκιμαστεί ώστε να πληρούν τις ηλεκτρικές, μηχανικές ή περιβαλλοντικές 
απαιτήσεις για τη χρήση τους στην εκτόξευση και τη θέση σε τροχιά δορυφόρων ή σε 
ιπτάμενα συστήματα μεγάλου ύψους, δηλαδή συστήματα προοριζόμενα να λειτουργήσουν σε 
ύψος 100 Και και άνω. 

Ειδικά σχάσιμα υλικά* (0 1) είναι το πλουτώνιο-239, το "ουράνιο εμπλουτισμένο σε ισότοπα 
235 ή 233* και κάθε υλικό που περιέχει τα παραπάνω υλικά. 
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152. Ειδικό μέτρο ελαστικότητας* (0 1) είναι το μέτρο Υουπο εκφρασμένο σε ρβεοαί, το οποίο 
ισοδυναμεί με το λόγο Ν/πί 2 προς το ειδικό βάρος σε Ν/γπ 3 , μετρούμενο σε θερμοκρασία (296 
±2) Κ {(23 ± 2)° Ο) και σχετική υγρασία (50 ± 5)%. 

153. Ειδική αντοχή σε εφελκυσμό* (0 1) είναι η ανώτατη τάση εφελκυσμού σε ραεσα!, η οποία 
ισοδύναμε! με το λόγο Ν/πι* προς το ειδικό βάρος σε Ν/πτ 3 , σε θερμοκρασία (296 ±2) Κ ((23 ± 
2)° Ο) και σχετική υγρασία (50 ± 5)%. 

154. 'Φασματική απόδοση* (5) είναι ένας ποιοτικός συντελεστής ο οποίος χαρακτηρίζει την 
απόδοση ενός συστήματος μετάδοσης που χρησιμοποιεί σύνθετα συστήματα διαμόρφωσης, 
όπως πχ το ΟΑΜ (ςυ3άΓ3ΐυτβ ΒΓπρΙΪΙυάβ πιοΡυΙαίΐοπ), η κωδικοποίηση Τγθ!Ιι 3 , το ΟΡ5Κ (Ω- 
ρΐΊ358ά εάϊίΐ Κβγ), κ.λπ. Το μέγεθος αυτό ορίζεται ως εξής: 


•ρυθμός ψηφιακής μετάδοσης* (Ρΐΐ/δοο) 

Φασματική απόδοση = - 

6 ΡΡ εύρος ζώνης φάσματος (Ηζ) 

155. Ταχεία βαφή" (1) είναι μια διαδικασία για την "ταχεία στερεοποίηση* ρέοντος τηγμένου 
μετάλλου το οποίο έρχεται σε επαφή με μια ψυχόμενη επιφάνεια όπου μετατρέπεται σε 
φολίδες. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ταχεία στερεοποίηση*: στερεοποίηση τηγμένου υλικού με ρυθμούς ψήξεως άνω των 
1.000 Κ/580. 

156. "Κατανεμημένο φάσμα* (5) είναι μια τεχνική με την οποία η ενέργεια ενός επικοινωνιακού 
καναλιού σχετικά στενής ζώνης κστανέμεται σε ένα κατά πολύ ευρύτερο ενεργειακό φάσμα. 

157. 'Καθοδική επίχριση* (4) είναι μια διαδικασία επιχρίσεως κατά την οποία θετικά φορτισμένα 
ιόντα επιταχύνονται μέσω ενός ηλεκτρικού πεδίου προς την επιφάνεια ενός στόχου (υλικό 
επιμετάλλωσης). Η κινητική ενέργεια των ιόντων είναι τόση ώστε να εππρέπει την απόσπαση 
ατόμων από την επιφάνεια του στόχου τα οποία αποτίθενται στο υπόστρωμα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η καθοδική επίχριση με τρίοδο, σΐ39ηβΐΓθη ή με ραδιοσυχνότητες που 

χρησιμοποιούνται για την αύξηση της σταθερότητας της επένδυσης και του ρυθμού 
εναπόθεσης είναι συνήθεις παραλλαγές αυτής της διεργασίας. 

158. 'Σταθερότητα* (7) είναι η τυπική απόκλιση (1 σ) της μεταβολής μιας συγκεκριμένης 
παραμέτρου από τη βαθμονομημένη τιμή της που μετριέται υπό σταθερές συνθήκες 
θερμοκρασίας. Η σταθερότητα είναι δυνατό να εκφραστεί ως συνάρτηση του χρόνου. 

159. Ελεγχόμενο μέσο αποθηκευμένου προγράμματος* (2 3 5) είναι ένα σύστημα που ελέγχεται με 
τη βοήθεια εντολών οι οποίες είναι αποβηκευμένες σε ηλεκτρονική μνήμη και τις οποίες ο 
επεξεργαστής είναι σε θέση να εκτελέσει ώστε να καθοδηγήσει τη διεξαγωγή 
προκαθορισμένων λειτουργιών. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 'Ενα σύστημα θεωρείται ότι είναι "ελεγχόμενο με τη βοήθεια αποθηκευμένου 
προγράμματος* ανεξάρτητα αν η ηλεκτρονική αποθήκευση είναι εσωτερική ή 
εξωτερική ως προς αυτά το σύστημα. 

160. Υπόστρωμα* (3) είναι ένα φύλλο υλικού που χρησιμεύει ως βάση, με ή χωρίς διασυνδέσεις, επί 
ή εντός του οποίου είγαι δυνατό να τοποθετηθούν διακεκριμένα κατασκευαστικά στοιχεία ή 
ολοκληρωμένα κυκλώματα ή και τα δύο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : "Διακεκριμένο κατασκευαστικό στοιχείο": είναι ένα στοιχείο κυκλώματος 

τοποθετημένο οε χωριστό περίβλημα με τις δικές του εξωτερικές συνδέσεις. 

161. 'Μονολιθικά υποστρώματα* (6) είναι μονολιθικά υλικά (ενώσεις) με κατάλληλες διαστάσεις για 
την παραγωγή οπτικών στοιχείων όπως είναι κάτοπτρα ή φακοί 

162. Ύπερκράματα" (2 9) είναι κράματα βασιζόμενα στο νικέλιο, το κοβάλτιο ή το σίδηρο, τα οποία 
έχουν ανώτερη αντοχή από οποιαδήποτε άλλα κράματα της σειράς ΑΙ3Ι 300 σε θερμοκρασίες 
922 Κ (649° Ο) υπό δυσμενείς συνθήκες περιβάλλοντος και λειτουργίας. 
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163. Ύπεραγώγιμα* (1 3 6 8) είναι υλικά, όπως μέταλλα, κράματα ή ενώσεις τα οποία παύουν να 
έχουν ηλεκτρική αντίσταση, δηλαδή τα οποία αποκτούν άπειρη ηλεκτριχή αγωγιμότητα και 
είναι σε θέση να διοχετεύσουν πολύ υψηλές ηλεκτρικές εντάσεις χωρίς θερμικές απώλειες. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η 'υπεραγώγιμη* κατάσταση ενός υλικού χαρακτηρίζεται από μια 'κρίσιμη 

θερμοκρασία·, ένα κρίσιμο μαγνητικό πεδίο, το οποίο είναι συνάρτηση της 
θερμοκρασίας, και μια κρίσιμη πυκνότητα εντάσεως η οποία είναι επίσης 
συνάρτηση του μαγνητικού πεδίου και της θερμοκρασίας. 

164. Ί.35ΘΓ πολύ μεγάλης ισχύος* (3ΗΡΙ) (6) είναι ένα *Ι356 γ* ικανό να αποδώσει στην έξοδο (το 
σύνολο ή μέρος του συνόλου) ενέργειες άνω του 1 Κ) εντός 50 πιε ή μέση ισχύ ή ΟΥ/ άνω των 

20 Κνν. 

165. Ύπερπλαστική μορφοποίηση* (1 2) είναι η θερμική διαμόρφωση μετάλλων των οποίων η 
επιμήκυνση θραύσης υπό κανονική θερμοκρασία είναι χαμηλή (κάτω του 20%). Η θερμική 
διαμόρφωση έχει σκοπό να διπλασιάσει την επιμήκυνση αυτή. 

166. Αναλυτές κυκλωμάτων με σάρωση συχνότητας· (3) είναι αναλυτές οι οποίοι μετρούν 
αυτομάτως παραμέτρους ισοδυνάμων κυκλωμάτων σε μια ευρεία περιοχή συχνοτήτων με τη 
βοήθεια μετρήσεων που βασίζονται στη σάρωση συχνοτήτων αλλά όχι στη συνεχή μέτρηση 
σημείου προς σημείο. 

167. “Μήτρα μεταγωγής* (5) είναι το υλικό και το σχετικό *λογισμικό* το οποίο παρέχει τη φυσική ή 
την ιδεατή διασύνδεση για τη μεταγόμενη κυκλοφορία μηνυμάτων. 

168. 'Συγχρονική ψηφιακή ιεραρχία* (3ϋΗ) (5) είναι μια ψηφιακή ιεραρχία που παρέχει τα μέσα για 
τον έλεγχο, την πολύπλεξη και την πρόσβαση σε διάφορες μορφές ψηφιακής κυκλοφορίας 
κατάλληλη για διάφορους τύπους μέσων. Ο μορφότυπος βασίζεται στη σύγχρονη ενότητα 
μεταφοράς (3ΤΜ) η οποία ορίζεται από τις συστάσεις της ΟΟΙΤΤ <3.703, <3.707, (3.708, Θ.709 
καθώς και άλλες οι οποίες πρόκεπαι να δημοσιευθούν. Το πρώτο επίπεδο *30Η* είναι 155,52 
Μόΐΐ/5. 

169. 'Συγχρονικό οπτικό δίκτυο* (50ΝΕΤ) (5) είναι ένα δίκτυο που παρέχει τα μέσα για τον έλεγχο, 
την πολύπλεξη και την πρόσβαση διαφόρων μορφών ψηφιακής κυκλοφορίας χρησιμοποιώντας 
έναν μορφότυπο σύγχρονης μεταφοράς κατάλληλο για την τεχνολογία των οπτικών ινών. Ο 
μορφότυπος στη Βόρεια Αμερική είναι του τύπου *30Η* και χρησιμοποιεί επίσης την ενότητα 
σύγχρονης μεταφοράς (5ΤΜ). Ωστόσο χρησιμοποιεί το σύγχρονο σήμα μεταφοράς (3Τ5) ως 
τη βασική ενότητα μεταφοράς με ρυθμό μεταφοράς στο πρώτο επίπεδο 51,81 Μόίΐ 5 /ς. Το. 
πρότυπα 30ΝΕΤ πρόκεπαι να ενσωματωθούν στα πρότυπα ·3ΩΗ·, 

170. ’Δεδομένα εντοπισμού* (6) είναι επεξεργασμένες, συσχετισμένες και ενημερωμένες 
πληροφορίες σχετικά με τη θέση πτήσεως αεροσκαφών οι οποίες παρέχονται από τους 
ελεγκτές εναερίου κυκλοφορίας. Ο συσχετισμός γίνεται μεταξύ των δεδομένων 
ραδιοεντοπισμού και των θέσεων αεροσκαφών σύμφωνα με το πρόγραμμα πτήσεων. 

171. "Συστολικός σύστοιχος υπολογιστής* (4) είναι ένας υπολογιστής όπου η ροή και η μετατροπή 
των δεδομένων ελέγχεται δυναμικά από το χρήστη σε επίπεδο λογικής πύλης. 

172. Η “τεχνική βοήθεια* (<3ΤΝ ΝΤΝ) είναι δυνατόν να λάβει τη μορφή παροχής οδηγιών, ανάπτυξης 
ικανοτήτων, κατάρτισης, μετάδοσης επαγγελματικής πείρας και παροχής συμβουλών και να 
συνοδεύεται από τη μετάβαση “τεχνικών δεδομένων*. 

173. Τα “τεχνικά δεδομένα* (3ΤΝ) (ΝΤΝ) είναι δυνατό να λάβουν τη μορφή οδηγιών κατασκευής, 
σχεδίων, διαδρομών, μοντέλων, μαθηματικών τύπων, πινάκων, μηχανολογικών σχεδίων και 
προδιαγραφών, εγχειριδίων και οδηγιών υπό μορφή γραπτού κειμένου ή σε μαγνητική 
εγγραφή διάφορα μέσα ή διατάξεις όπως είναι οι μαγνητικοί δίσκοι, οι μαγνητοταινίες, οι 
μνήμες ΗΟΜ. 


174. Τεχνολογία* (ΘΤΝ ΝΤΝ όλα) είναι οι εξειδικευμένες πληροφορίες που απααούνται για την 
•ανάπτυξη*, την “παραγωγή* ή την *χρήση* προϊόντων. Οι πληροφορίες αυτές λαμβάνουν τη 
μορφή “τεχνικών δεδομένων* ή “τεχνικής βοήθειας*. 
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175. Τερματικός εξοπλισμός διεπαφής' (4) είναι ο εξοπλισμός μέσω του οποίου εισέρχεται ή 
εξέρχεται η πληροφορία σ’ ένα τηλεπικοινωνιακό σύστημα, πχ τηλέφωνα, συσκευές 
δεδομένων, υπολογιστές, συσκευές ίαχ. 

176. Άνακλινόμενη άτρακτος· (2) είναι ένας βραχίονας που συγκρατεί εργαλείο ο οποίος 
μεταβάλλει, κατά τη διάρκεια της μηχανικής κατεργασίας, τη γωνιακή θέση του κεντρικού του 
άξονα σε σχέση με οποιονδήποτε άλλο άξονα. 

177. 'Χρονική σταθερά· (6) είναι ο χρόνος ο οποίος απαιτείται ώστε η αύξηση του ρεύματος η 
οποία οφείλεται σε ένα φωτεινό ερέθισμα να φθάσει την τιμή 1-1/β φορές της τελικής της 
τιμής {δηλαδή το 63% της τελικής της τιμής}. 

188. Τοξίνες* (1 2) είναι οι τοξίνες υπό μορφή εκουσίως απομονωμένων σκευασμάτων ή μιγμάτων, 
ανεξάρτητα από τον τρόπο παρασκευής τους, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται οι τοξίνες 
οι οποίες περιέχονται ως μολυντικές προσμίξεις σε άλλα υλικά όπως παθολογικά δείγματα, 
φυτά, τρόφιμα ή σπόρια 'μικροοργανισμών*. 

178. ’Συνολικός ρυθμός ψηφιακής μετάδοσης* (5) είναι ο ρυθμός των Ρϊί, συμπεριλαμβανομένου και 
του κωδικού σύνδεσης, ονβιίιβθά κ.λπ. ανά μονάδα χρόνου ο οποίος διέρχεται μεταξύ των 
αντίστοιχων συσκευών σε ένα ψηφιακό σύστημα επικοινωνίας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βλέπε επίσης ’ψηφιακός ρυθμός μετάδοσης*. 

179. Τγ3Π5(θγ !3$θγ* (6) είναι ένα 'λέίζερ' στο οποίο τα σωματίδιά του διεγείρονται από την ενέργεια 
που μεταδίδεται από τη σύγκρουση ατόμων ή μορίων μη φωτοενισχυτικού υλικού με τα άτομα 
ή τα μόρια του υλικού λέιζερ. 

180. 'Συντονίσιμο' (6) είναι ένα λέϊζερ το οποίο είνα ικανό να παράγει συνεχές σήμα εξόδου σε όλα 
τα μήκη κύματος ενός φάσματος περισσότερων αποδιεγέρσεων *λέϊζερ\ 'Ενα “λέιζερ· το οποίο 
εκπέμπει κατ’ επιλογή διάφορα διακεκριμένα μήκη κύματος (φασματικές γραμμές) εντός μιας 
αποδιεγέρσεως "λέιζερ· δεν θεωρείται ως Όυντονίσιμο*. 

181. Εμπλουτισμένο ουράνιο ως προς τα ισότοπα 235 ή 233’ (0) είναι το ουράνιο που περιέχει τα 
ισότοπα 235 ή 233, ή και τα δύο σε ποσότητες τέτοιες ώστε ο λόγος περιεκτικότητας του 
συνόλου αυτών των ισοτόπων προς το ισότοπο 238 να είναι μεγαλύτερος από το λόγο του 
ισοτόπου 235 πρός το ισότοπο 238 στο φυσικό ουράνιο {λόγος περιεκτικότητας 0,72%). 

182. 'Χρήση· (<3ΤΝ ΝΤΝ όλα) είναι η λειτουργία, εγκατάσταση (όπου περιλαμβάνεται η εγκατάσταση 
στον τόπο λειτουργίας), συντήρηση (έλεγχος), επιδιόρθωση, ανακαίνιση και επανεξοπλισμό. 

183. Ικανότητα προγραμματισμού από τον χρήστη* (5 6) είναι η δυνατότητα που παρέχεται στον 
χρήστη να εισαγάγει, να τροποποιήσει ή να αντικαταστήσει “προγράμματα* με μεθόδους 
διαφορετικές από : 

α. την φυσική αλλαγή της συνδεσμολογίας ή των διασυνδέσεων ή 

β. την εφαρμογή μέσων ελέγχου των λεπουργιών συμπεριλαμβανομένης και της εισαγωγής 
παραμέτρων. 

184. “Ψεκασμός εν κενώ* (1) είναι η διαδικασία με την οποία μια ροή τηγμένου μετάλλου 
μεταβάλεται σε σταγονίδια διαμέτρου 500 μικρομέτρων και κάτω με την ταχεία έκλυση ενός 
διαλελυμένου αερίου κατά την είσοδο του τήγματος σε κενό. 

185. Αεροτομές μεταβλητής γεωμετρίας* (7) είναι η χρήση πτερυγίων η θέση των οποίων είναι 
δυνατόν να ελέγχεται κατά την πτήση. 


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ο - ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΟΑ Εξοπλισμός, Τμήματα εξοπλισμού και Κατασκευαστικά Μέρη 

ΟΑΟΟΙ “Πυρηνικοί αντιδραστήρες·, δηλαδή αντιδραστήρες οι οποίοι λειτουργούν [ΟΑΒ3] κατά τρόπο 
ώστε να εππρέπουν την ελεγχόμενη, αυτοσυντηρούμενη 
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αλυσιδωτή αντίδραση σχάσεως και εξοπλισμός και κατασκευαστικά μέρη ειδικά σχεδιασμένα ή 

προοριζόμενα να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με έναν *πυρηνικό αντιδραστήρα", όπου 

περιλαμβάνονται: 

α. Δοχεία πιέσεως, δηλαδή μεταλλικά δοχεία ως αυτοτελείς μονάδες ή 

μέρη μεταλλικών δοχείων, τα οποία είναι ειδικά σχεδιασμένα ή προορίζονται να 
περιλάβουν τον πυρήνα ενός "πυρηνικού αντιδραστήρα* και τα οποία είναι ικανά να 
αντέξουν την πίεση λειτουργίας του πρωτεύοντος ψυκτικού μέσου καθώς και τα 
καλύμματα των δοχείων πιέσεως του αντιδραστήρα, 

β. Εξοπλισμός χειρισμού στοιχείων καυσίμου, 

περιλαμβανομένων και των μηχανισμών για την φόρτωση και την εκφόρτωση του 
πυρηνικού καυσίμου, 

γ. Ράβδοι ελέγχου ειδικά σχεδιασμένοι για τον έλεγχο του ρυθμού των 

πυρηνικών αντιδράσεων σε έναν *πυρηνικό αντιδραστήρα*, όπου περιλαμβάνεται το τμήμα 
που απορροφά τα νετρόνια και η βάση ή η ανάρτηση των ράβδων καθώς και οι 
καθοδηγητικοί σωλήνες των ράβδων, 

δ. Ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου για τον έλεγχο της στάθμης ισχύος στους “πυρηνικούς 
αντιδραστήρες*, όπου περιλαμβάνονται οι μηχανισμοί που κινούν τις ράβδους και τα 
όργανα για την ανίχνευση και την μέτρηση ακτινοβολίας για τον προσδιορισμό της ροής 
των νετρονίων, 

ε. Σωλήνες πιέσεως ειδικά σχεδιασμένοι ή κατασκευασμένοι για να 

περιλάβουν τα στοιχεία καυσίμου ή το πρωτεύον ψυκτικό μέσο σε έναν πυρηνικό 
αντιδραστήρα, όπου η πίεση λειτουργίας υπερβαίνει τα 5,1 ΜΡα, 

στ. Σωλήνες ή σύνολα σωλήνων, κατασκευασμένα από καθαρό ζιρκόνιο ή κράμα ζιρκονίου, 
όπου ο λόγος του αφνίου προς το ζιρκόνιο είναι μικρότερος από 1:500 μέρη κατά βάρος, 
ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε "πυρηνικό 
αντιδραστήρα*, 

ζ. Αντλίες ψυκτικού μέσου ιδιαίτερα σχεδιασμένες ή κατασκευασμένες 

για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας του πρωτεύοντος ψυκτικού μέσου σε *πυρηνικούς 
αντιδραστήρες*, 

θ. Εσωτερικά κατασκευαστικά μέρη ιδιαίτερα σχεδιασμένα ή 

κατασκευασμένα για την λεπουργία ενός *πυρηνικού αντιδραστήρα*, όπου 
περιλαμβάνονται διατάξεις που χρησιμεύουν για την στήριξη του πυρήνα, θερμικοί 
θώρακες, πετάοματα εκτροπής, πλέγματα πυρήνων και πετάσματα διάχυτη, 

ι. Εναλλάκτες θερμότητας. 


Εξοπλισμός ηλεκτροπαραγωγής ή προώσεως ειδικά σχεδιασμένος για να 
χρησιμοποιηθεί σε διαστημικούς, θαλάσσιους ή κινητούς ^πυρηνικούς αντιδραστήρες*. 
Σημείωση : ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σημείο αυτό δεν ισχύει πια τον συμβατικό εξοπλισμό 

ηλεκτροπαραγωγής, μολονότι έχει σχεδιασθεί για να χρησιμοποιηθεί σε 
έναν συγκεκριμένο πυρηνικό σταθμό, θα ήταν δυνατόν καταρχήν να 
χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με συμβατικά συστήματα 


Εξοπλισμός Δοκιμών, Ελέγχου και Παραγωγής 

Εγκατάσταση για τον διαχωρισμό των ισοτόπων “φυσικού ουρανίου* και "εξαντλημένου 
ουρανίου*, 'ειδικών σχάσιμων υλικών* και ’λοιπών σχάσιμων υλικών* και εξοπλισμός ειδικά 
σχεδιασμένος ή κατασκευασμένος για τον σκοπό αυτό, ως ακολούθως: 
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α. Εγκατάσταση ειδικά σχεδιασμένη για τον διαχωρισμό ισοτόπων 'φυσικού ουρανίου* και 
•εξαντλημένου ουρανίου*, 'ειδικών σχάσιμων υλικών* και ’λοιπών σχάσιμων υλικών*, ως 
ακολούθως; 

1 . Εγκατάσταση διαχωρισμού με αέριο διάχυση, 

2. Εγκατάσταση διαχωρισμού με αέριο φυγοκέντρηση, 

3. Εγκατάσταση διαχωρισμού με αεροδυναμικές μεθόδους, 

4. Εγκατάσταση διαχωρισμού με χημική ανταλλαγή, 

5. Εγκατάσταση διαχωρισμού με ανταλλαγή ιόντων, 

6. Εγκατάσταση διαχωρισμού ισοτόπων με λέιζερ ατομικού ατμού, 

7. Εγκατάσταση διαχωρισμού ισοτόπων με μοριακό λέιζερ, 

8. Εγκατάσταση διαχωρισμού πλάσματος, 

9. Ηλεκτρομαγνητική εγκατάσταση διαχωρισμού, 

β. Εξοπλισμός και κατασκευαστικά μέρη ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα για τον 
διαχωρισμό με αέριο διάχυση, ως ακολούθως: 

1. Βαλβίδες φυσητήρων κατασκευασμένες ή φέρουσες προστασία από υλικά ανθεκτικά 
στο ϋΡ β (π.χ. αλουμίνιο, κράματα 

αλουμινίου, νικέλιο ή κράμα νικελίου με περιεκτικότητα σε νικέλιο 60% και άνω κατά 
βάρος), διαμέτρου 40 ηιγπ έως 1500 πτπν 

2. α. Συμπιεστές (τύποι ροής : θετικής μετατόπισης, φυγοκεντρικός και αξονικός) 

ή φυσητήρες αερίων, με δυναμικότητα αναρρόφησης όγκου 1 σι /πιίη και 
πλέον ϋΡ 6 και πίεση εκκένωσης μέχρι 666,7 ΚΡ3, κατασκευασμένοι ή 
φέροντες προστασία από υλικά ανθεκτικά στο ΙΙΡ 8 (π.χ. αλουμίνιο, κράματα 
αλουμινίου, νικέλιο ή κράματα νικελίου με περιεκτικότητα σε νικέλιο 60% και 
άνω κατά βάρος)· 

β. Στεγανοποιητικά παρεμβύσματα περιστροφικού άξονα για συμιεστές ή 

φυσητήρες που προδιαγράφονται στο σημείο ΟΒ001.β.2.α και σχεδιασμένα για 
ρυθμό εισροής ρυθμιστικού αερίου κάτω των 1000 οσι /πτίπ. 

3. Πετάσματα αερίου διαχύσεως από πορώδη μεταλλικά, πολυμερή ή κεραμεικά υλικά 
ανθεκτικά στην διάβρωση από ΙΙΕ β με μέγεθος πόρων 10 έως κάτω των 100 πγπ, 
πάχους 5 τητη και κάτω και, στην περίπτωση σωληνωτής μορφής, διαμέτρου 25 σ,πη 
και κάτω, 

4. Περιβλήματα διάχυτη αερίου κατασκευασμένα ή φέροντα προστασία από υλικά 
ανθεκτικά στο υΕ β “ 

0Β001 συνεχ. 

5. Εναλλάκτες θερμότητας κατασκευασμένοι από αλουμίνιο, χαλκό, 

νικέλιο ή κράματα με περιεκτικότητα άνω του 60% οε νικέλιο ή από συνδυασμούς αυτών 
των μετάλλων όπως στην περίπτωση επενδεδυμένων σωλήνων που προορίζονται να 
λεπουργήσουν σε υπό ατμοσφαιρικές πιέσεις με ρυθμούς διαρροής που περιορίζουν την 
αύξηση της πιέσεως λιγότερο από 10 Ρθ ανά ώρα υπό διαφορά πιέσεως 100 ΚΡ3, 
γ. Εξοπλισμός και κατασκευαστικά μέρη, ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα για 
διαχωρισμό με αέριο φυγοκέντρηση, ως ακολούθως: 

1. Φυγοκεντρητές αερίου, 

2. Πλήρη σύνολα δρομέα,αποτελούμενα από έναν ή περισσότερους σωληνωτούς 
κυλίνδρους, 

3. Σωληνωτοί κύλινδροι δρομέα πάχους 12 ηιγπ και κάτω, διαμέτρου 

μεταξύ 75 πτιπ και 400 ιππη, κατασκευασμένοι από οποιαδήποτε από τα ακόλουθα υλικά 
με υψηλό λόγο αντοχής προς πυκνότητα : 

α. Βαμμένος μαρτενσπτκός χάλυβας με ανώτατο όριο εφελκυσμού 2050 ΜΡ3 και άνω, 
β. Κράμματα αλουμινίου με ανώτατο όριο εφελκυσμού 460 ΜΡβ και άνω, 
γ. Ινώδη ή νηματώδη υλικά* με "ειδικό συντελεστή άνω των 3,18 χ 10 β τπ και 'ειδικό 
εφελκυσμό 7.62 χ ΙΟ 3 4 πι και άνω. 

4. Μαγνητικά έδρανα εξαρτήσεως αποτελούμενα από έναν δακτυλιοειδή μαγνήτη 
εξαρτημένο εντός περιβλήματος κατασκευασμένο από υλικά ανθεκτικά στο υΡ 6 (π.χ. 
αλουμίνιο, κράματα αλουμινίου, νικέλιο ή κράματα νικελίου με περιεκτικότητα σε 
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νικέλιο 60% καί άνω κατά βάρος), που περιέχει αποσβεστικό μέσο και είναι 
συζευγμένας με πόλο ή με έναν δεύτερο μαγνήτη τοποθετημένο στην κεφαλή ταυ 
δρομέα, 

5. Ειδικά κατασκευασμένα έδρανα τα οποία περιλαμβάνουν έναν 

σφαιρικό άξονα και μια σφαιρική υποδοχή προσαρμοσμένο σε έναν αποσβεστήρα 
κραδασμών, 

6. Δακτύλιοι ή φυσητήρες με πάχος τοιχώματος 3 γπγπ και κάτω 
διάμετρο μεταξύ 75 γτιγπ και 400 πγιγπ σχεδιασμένοι για την στήριξη 

ενός περιστρεφόμενου σωλήνα ή για την συνένωση ενός αριθμού σωλήνων 
κατασκευασμένων από υλικά με υψηλό λόγο αντοχής προς πυκνότητα τα οποία 
περιγράφονται στην παρακάτω σημείωση, 

7. Διαφράγματα διαμέτρου μεταξύ 75 πγγπ και 400 τη τη προοριζόμενα να 
τοποθετηθούν εντός ενός περιστρεφόμενου σωλήνα, κατασκευασμένα από υλικά με 
υψηλό λόγο αντοχής προς πυκνότητα, τα οποία περιγράφονται στην παρακάτω 
σημείωση, 

8. Επάνω και κάτω καλύμματα διαμέτρου μεταξύ 75 πιγπ και 400 ιππι 
τοποθετούμενα στα άκρα των περιστρεφόμενων σωλήνων, κατασκευασμένα από 
οποιοδήποτε από τα ακόλουθα υλικά με υψηλό λόγο αντοχής προς πυκνότητα : 

α. Βαμμένος μαρτενσιτικός χάλυβας με ανώτατο όριο εφελκυσμού 2050 ΜΡ& και 
άνω, 

β. Κράμματα αλουμινίου με ανώτατο όριο εφελκυσμού 460 ΜΡβ και άνω, 
γ. "Ινώδη ή νηματώδη υλικά" με "ειδικό συντελεστή" άνω των 3,18 χ 10® γπ και 
"ειδικό εφελκυσμό ανώτερο από 7,62 χ ΙΟ 4 γπ, 

ΟΒΟΟΙ συνέχεια 

9. Μοριακές αντλίες αποτελούμενες από κυλίνδρους οι οποίοι φέρουν 
εσωτερικώς εκτορευμένους ή εξηλασμένους ελικοειδείς αύλακες και εσωτερικώς 
εκτορευμένες οπές, 

10. Δακτυλιοειδείς στάτες κινητήρων για πολυφασικούς κινητήρες ΑΟ 

με υστέρηση για σύγχρονη λειτουργία εντός κενού στην περιοχή συχνοτήτων 600 ως 
2000 Ηζ και στην περιοχή ισχύος από 50 ως 1000 νοΙΐ-Απιρε, 

11. Μετατροπείς συχνότητας, (μετατροπείς ή αναστροφεΐς) 

ειδικά σχεδιασμένοιγια την τροφοδοσ ία του στάτη του κινητήρα για τον εμπλουτισμό 
του αέριου φυγοκεντρητή, όλοι από τους οποίους έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, 
και ειδικά σχεδιασμένα κατασκευαστικά μέρη των μετατροπέων αυτών: 
α. Πολυφασική έξοδος 600 ως 2000 Ηζ, 
β. ' Ελεγχος συχνότητας καλύτερος από 0,1%, 
γ. Αρμονική παραμόρφωση χαμηλότερη από 2% και, 
ό. Αποδοτικότητα μεγαλύτερη από 80%, 

12. Καλύματα/δοχεία φυγοκεντρωτών που περιέχουν το συναρμολογημένο σύνολο του 
κυλίνδρου του δρομέα ενός φυγακεντροπή αερίων, αποτελούμενα από ανθεκτικό 
κύλινδρο, πάχους τοιχωμάτων έως 30 πυη, των οποίων τα άκρα είναι επεξεργασμένα 
με υψηλή ακρίβεια και κατασκευασμένα ή ηρέροντα προστασία από υλικά ανθεκτικά 
στο υΡ ί · 

13. Απαγωγοί αποτελούμενοι από σωλήνες εσωτερικής διαμέτρου έως 12 πιπι για την 
αφαίρεση αερίου ΐ)Ρ 6 από το εσωτερικό του κυλίνδρου του ρότορα ενός 
φυγοκεντρωτή με δράση σωλήνος Ρϊΐοί, κατασκευασμένοι ή φέροντες προστσία από 
υλικά ανθεκτικά στο ϋΡ 6 · 

δ. Εξοπλισμός και κατασκευαστικά μέρη, ειδικά σχεδιασμένα ή 

κατασκευασμένα για την διαδικασία αεροδυναμικού διαχωρισμού, ως 

ακολούθως: 

1. Ακροφύσια διαχωρισμού αποτελούμενα από καμπύλους σωληνίσκους υπό 
μορφή εγκοπής με ακτίνα καμπυλότητας μικρότερη από 1 πιπτ , τα οποία 
φέρουν διαχωριστική λεπίδα εντός του ακροψυσίου, η οποία διαχωρίζει το 
αέριο που διέρχεται από το ακροψύσιο σε δύο ρεύματα· 

2. Κυλινδρικοί ή κωνικοί σωλήνες κινούμενοι από την ροή του αερίου με εφαπτομενικά 
τοποθετημένεςεισόδους(σωλήνεςπεριδινίσεως)κατασκευασμένοιήφέροντεςπροστσία 
από υλικά ανθεκτικά στο υΡ 6 , διαμέτρου μεταξύ 0,5 ςπτ και 4 απ και λόγο μήκους 
προς διάμετρο το πολύ 20 : 1 και με μια ή περισσότερες εφαπτομενικές εισαγωγές· 

3. Συμπιεστές (τύποι ροπής : θετικής μετατόπισης, φυγοκεντρικός και αξονικός) ή 
φυσητήρες αερίων με δυναμικότητα αναρρόφησης όγκου 2 πινητίη, κατασκευασμένοι 
ή φέροντες προστσία από υλικά ανθεκτικά στο ΙΙΡ 6 (π.χ. αλουμίνιο, χράμια 
αλουμινίου, νικέλιο ή κράματα νικελίου περιεκτικότητας 60% και άνω σε νικέλιο 
κατά βάρος) και στεγανοποιητικά παρεμβύσματα περιστροφικού άξονα για αυτούς. 
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4. Περιβλήματα για τα στοιχεία των συστημάτων αεροδυναμικού διαχωρισμού, 
κατασκευασμένα ή φέροντα προστασία από υλικά ανθεκτικά στο ΕΨ 6 , για την κάλυψη 
σωλήνων περιδινίσεως ή ακροψυσίων διαχωρισμού· 

5. Εναλλάκτες θερμότητας κατασκευασμένοι από αλουμίνιο, χαλκό, νικέλιο ή κράμα με 
περιεκτικότητα άνω του 60% κατά βάρος σε νικέλιο ή συνδυασμοί αυτών των 
μετάλλων υπό τη μορφή επενδεδυμένων σωλήνων που έχουν σχεδιασθεί για πιέσεις 
λειτουργίας 600 λΡ3 και κάτω, 

6. Βαλβίδες φυσητήρων, κατασκευασμένες ή φέρουσες προστασία από υλικά ανθεκτικά 
στο υΡ 6 , διαμέτρου 40 έως 1500 πιπν 

ΟΒ001 συνέχεια 

7. Συστήματα επεξεργασίας για το διαχωρισμό του ΕΙΡ 6 από το φέρον αέριο (υδρογόνο 
ή ήλιο) με περιεκτικότητα σε ϋΡ 6 το πολύ 1 ρρω, περιλαμβανόμενων; 

α Κρυογενικοί εναλλάκτες θερμότητας και κρυοδιαχωριστές, ικανοί να 
επιτυγχάνουν θερμοκρασίες της τάξεως των -120 0 ή χαμηλότερες· 
β. Κουογενικές μονάδες ψύξεως, ικανές να επιτυγχάνουν θερμοκρασίες της 
τάςεως των -120° 0 ή χαμηλότερες· 

γ. Μονάδες ακροψυσίων διαχωρισμού ή σωλήνων παριδινόσεως για τον 
διαχωρισμό του ϋΡ β από το φέρον αέριο- 

δ Ψυχρές παγίδες υΡ 6 , ικανές να επιτυγχάνουν θερμοκρασίες της τάξεως των - 
20° 0 ή χαμηλότερες. 

ε. Εξοπλισμός και κατασκευαστικά μέρη, ειδικά σχεδιασμέναή κατασκευασμένα για την 
διαδικασία χημικού διαχωρισμού, ως ακολούθως: 

1 Φυγοκεντρικοί εκχειλιστές υγρού-υγρού ταχείας ανταλλαγής, με χρόνους 
διαδικασίας το πολύ 30 και ανθεκτικοί σε πυκνό υδροχλωρικό οξύ 

(π.χ. κατασκευασμένοι ή με επένδυση από κατάλληλα πλαστικά υλικά, 
όπως πολυμερή φθορανθράκων ή με επένδυση από ύαλο)· 

2. Παλμικές στήλες ταχείας ανταλλαγής υγρού-υγρού, με χρόνους διαδικασίας το 
πολύ 30 εεο’ και ανθεκτικές στο πυκνό υδροχλωρικό οξύ, (π.χ. 
κατασκευασμένοι ή με επένδυση από κατάλληλα πλαστικά υλικά, όπως 
πολυμερή Φθορανθράκων ή με επένδυση από ύαλο)· 

3. Ηλεκτροχημικές κυψέλες αναγωγής, κατασκευασμένες για την αναγωγή 
ουρανίου από μία κατάσταση σθένους σε άλλη· 

4. Εξοπλισμός τροφοδοσίας κυψελών ηλεκτροχημικής αναγωγής για την λήψη Ε από 
το' οργανικό ρεύμα και, όσον αφορά τα τμήματα που ευρίσκονται σε επαφή με το 
ρεύμα της διαδικασίας, κατασκευασμένος ή με προστασία από κατάλληλα υλικά (π.χ. 
ύαλος, πολυμερή φθορανθράκων, θειϊκό πολυφενύλιο, σουλφονικός πολυαιθέρας και 
γραφίτης εμποτισμένος με ρητίνες)· 

5. Συστήματα προετοιμασίας της τροφοδοσίας για την παραγωγή διαλύματος 
χλωριούχου ουρανίου υψηλής καθαρότητας, αποτελούμενααπό εξοπλισμό διάλυσης, 
αφαίρεσης του διαλύτη και/ή ανταλλαγής ιόντων για την κάθαρση και ηλεκτρολυτικές 
κυψέλες για την αναγωγή του ΕΓ 6 ή 17 4 σε ΕΓ 

6. Συστήματα οξείδωσης ουρανίου, για την οξείδωση του ΙΓ σε ΕΡ*· 

στ. Εξοπλισμός και κατασκευαστικά μέρη, ειδικά σχεδιασμέναή κατασκευασμένα για την 
διαδικασία διαχωρισμού μέσω ανταλλαγής ιόντων, ως εξής : 

1 Ρητίνες ανταλλαγής ιόντων ταχείας σντιδράσεως, υμενοειδείς ή πορώδης ρητίνες 
διαμορφωμένες σε μακρο-πλέγμα, στο οποίο οι ενεργείς ομάδες χημικής ανταλλαγής 
περιορίζονται σε. ένα επίχρισμα στην επιφάνεια αδρανούς πορώδους βασικής δομής και 
άλλων- συνθετικών δομών οποιοσδήποτε κατάλληλης μορφής, περιλαμβανόμενων 
σωματιδίων ή ινών με διαμέτρους το πολύ 0,2 ππη ανθεκτικές στο πυκνό υδροχλωρικό οξύ 
και κατασκευασμένες ώστε να έχουν χρόνο ημιζωής της ανταλλαγής κάτω των 10 $εο και 
ικανές να λειτουργούν σε θερμοκρασί ες στην περιοχή 100° έως 200Τ- 

2. Στήλες ανταλλαγής ιόντων (κυλινδρικές), διαμέτρου άνω των 1000 πτητ, 
κατασκευασμένες ή με προστασία από υλικά ανθεκτικά στο πυκνό υδροχλωρικό οξύ (π.χ. 
τιτάνιο ή πλαστικά με βάση φθοράνθρακες) και ικανές να λειτουργούν σε θερμοκρασίες 
στην περιοχή των 100° Ο έως 200° Ο και πιέσεις άνω των 0,7ΜΡα· 

3. Συστήματα ανταλλαγής ιόντων αντιστρόφου ροής (χημικά ή ηλεκτροχημικά συστήματα 
οξείδωσης ή αναγωγής) για την αναγέννηση των χημικών αναγωγικών ή οξειδωτικών 
ουσιών που χρησιμοποιούνται σε καταιωνίσεις εμπλουτισμού ανταλλαγής ιόντων· 

ΟΒΟΟΙ συνέχεια , 

ζ. Εξοπλισμός και κατασκευαστικά μέρη, ειδικά σχεδιασμένα η κατασκευασμένα για 
διαδικασίες ισοτοπικού διαχωρισμού με "λέιζερ" ατομικού ατμού, ως ακολούθως: 
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1 . Εκτοξευτες δέσμης ηλεκτρονίων υψηλής ισχύος (συνολική ισχύς άνω των 50 ΙΛΥ) και 
σαρωτές ηλεκτρονικής δέσμης (<Λπρ ογ εςαηηίη§ εΐεοίτοη Εεατη §υη 5 ) με ρευματική 
ισχύ άνω των 2,5 λλΥ/ετη για την χρήση σε συστήματα εξατμίσεως του ουρανίου, 

2. Κάψες υπό μορφή λεκάνης και εξοπλισμός ψύξεως,κατασκευασμένες ή με προστασία 
από υλικά ανθεκτικά στην θερμότητα και στη διάβρωση από τήγμα ουρανίου ή 
κράματος ουρανίου (π.χ. ταντάλιο, γραφίτης με επένδυση υττρίον, γραφίτης 
επενδυμένος με άλλα οξείδια σπανίων γαιών ή μιγμάτων τους)· 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΒΛ. ΕΠΙΣΗ ΣΗΜΕΙΟ 2Α225. 

3. Συστήματα συλλογής προϊόντων και υπολειμμάτων κατασκευασμένα ή επενδεδυμένα 
με υλικά ανθεκτικά στην θερμότητα και την διάβρωση από τους ατμούς του 
ουρανίου, όπως είναι ο γραφίτης με επένδυση από ύττριο,ή το ταντάλιο· 

4. Περιβλήματα τμημάτων διαχωριστών (κυλινδρικά ή παραλληλεπίπεδα δοχεία) για την 
συγκράτηση της πηγής ατμών μετάλλου ουρανίου, του εξτοξευτή δέσμης ηλεκτρονίων 
και των συλλεκτών των προϊόντων και υπολειμμάτων· 

5. Λέϊζερ ή συστήματα λέ'ίζερ για τον διαχωρισμό ισοτόπων ουρανίου, με 
σταθεροποιητή συχνότητας φάσματος για χρονικά παρατεταμένη λειτουργία- 

η Εξοπλισμός και κατασκευαστικά μέρη ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα 
για την διαδικασία ισοτοπικού διαχωρισμού με μοριακό "λέ’ίζερ", ως 
ακολούθως: 

1. Ακροφύσια υπερηχητικής εκτονώσεως για την ψύξη μιγμάτων ΟΤ 6 και 
ψέροντος αερίου φορέα στους 150 Κ ή χαμηλότερα και κατασκευασμένα από υλικά 
ανθεκτικά στα ΕΙΡ 6 , 

2. Συλλέκτες προϊόντων φθοριούχου ουρανίου (υΡ 5 ), αποτελούμενοι από 
φίλτρο,συλλέκτεςπροσκρούσεωςή κυκλονικού τύπου ή συνδυασμοί των ανωτέρω και 
κατασκευασμένοι από υλικά ανθεκτικά στο ΙΓΡ 5 /υΕ 6 (π.χ. αλουμίνιο, κράματα 
αλουμινίου, νικέλιο ή κράματα νικελίου περιεκτικότητας 60% κατά βάρος σε νικέλιο 
και πλήρως ψθοριωμένα πολυμερή υδρογονανθράκων ανθεκτικά στο ϋΡ^- 

3. Εξοπλισμός για την φθορίωση του ϋΡ ? σε ΙίΡ 6 , 

4. Συμπιεστές κατασκευασμένοι εξ ολοκλήρου ή επενδεδυμένοι με υλικά ανθεκτικά 
στο ΙΤΡ 6 (π.χ. αλουμίνιο, κράματα αλουμινίου, νικέλιο ή κράμα με 
περιεκτικότητα σε νικέλιο 60% κατά βάρος και άνω), και στεγανοποιητικά 
παρεμβύσματα περιστροφικού άξονα για αυτούς· 

5. Συστήματα παραγωγής για το διαχωρισμό του ΙΙΡ 6 από φέρον αέριο (π.χ. άξοπο ή 
αργό) που περιλαμβάνουν: 

α' Κρυογονικοί ανταλλακτές θερμότητας και κρυοδιαχωριστές ικανοί να 
λειτουργούν σε θερμοκρασίες-120° 0 ή χαμηλότερα· 
β Κρυογονικές Ψυκτικές Μονάδες ικανές να λειτουργούν σε θερμοκρασίες -120° 
0 ή χαμηλότερα- 

γ. Κρυοσυλλέκτες ΙΡΡ 6 ικανοί να λειτουργούν σε θερμοκρασίες -20° 0 ή 
χαμηλότερα 

6 Λέιζερ ή συστήματα λέ’ίζερ για το διαχωρισμό των ισοτόπων του ουρανίου με 
σταθεροποιητή φασματικής συχνότητα για λειτουργία επί μακρές χρονικές 
περιόδους. 

θ Εξοπλισμός και κατασκευαστικά μέρη, ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευσμένα για την 
διαδικασία διαχωρισμού πλάσματος'ως ακολούθως: 

1. Συλλέκτες προϊόντων και καταλοίπων κατασκευασμένοι ή επενδεδυμένοι με υλικά 
ανθεκτικά στην θερμότητα και στην διάβρωση που προκαλούν οι ατμοί ουρανίου, 
όπως είναι ο γραφίτης επενδεδυμένος με ύττριο ή το ταντάλιο. 

2. Πηνία ραδιοσυχνοτήτων για την διέργεση των ιόντων με συχνότητες λειτουργίας άνω 
των 100 ΕΗζ και ικανά να αντέξουν μέση ισχύ άνω των 40 λ\ν.Ο 

ΟΒΟΟΙ συνέχεια 

3. Πηγές ισχύος εκπομπής μικροκυμάτων και κεραίες για την παραγωγή ή την 
επιτάχυνση ιόντων, με συχνότητα εξόδου άνω των 30 ΟΗζ και μέση ισχύ εξόδων άνω 
των 50 λ\ν· 

4. Συστήματα παραγωγής πλάσματος ουρανίου. 

5. Συστήματα χειρισμού υγρού μετάλου ουρανίου, αποτελούμενα από κάψες, 
κατασκευασμένες ή φέρουσες προστασίες από κατάλληλα υλικά ανθεκτικά στη 
διάβρωση και στη θερμότητα (π.χ. ταντάλιο, γραφίτης με επένδυση υπρίου, 
γραφίτης με επένδυση οξειδίων άλλων σπανίων γαιών ή μίγματα των ανωτέρω) και 
εξοπλισμός ψύξεως για τις κάψες· 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΒΛ, ΕΠΙΣΗΣ ΣΗΜΕΙΟ 2Α225. 

6. Περιβλήματα τμημάτων διαχωριστών (κυλινδρικά), για την συγκράτηση της πηγής 
πλάσματος ουρανίου, του πηνίου παραγωγής ραδιοσυχνοτήτων και των συλλεκτών 
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των προϊόντων και των υπολειμμάτων και κατασκευασμένα από κατάλληλο μη 
ααγνητικό υλικό (π.χ. ανοξείδωτο χάλυβα)· 

ι. Εξοπλισμός και κατασκευαστικά μέρη, ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα για τη 
διαδικασία ηλεκτρομαγνητικού διαχωρισμού, ως εξής : 

ί. Πηγές ιόντως, απλές ή πολλαπλές, αποτελούμενεςαπό πηγή ατμών, ιονιστή και 
επιταχυντή δέσμης, κατασκευασμένες από κατάλληλα υλικά (π.χ. γραφίτη, 
ανοξείδαπο χάλυβα ή χαλκό) και ικανές να παρέχουν συνολικό ρεύμα δέσμης 
ιόντων τάξεως τουλάχιστον 50 ιηΑ* 

2. Πλάκες συλλογής ιόντων για τη συλλογή δεσμών ιόντων εμπλουτισμένου ή 
εξηντλημένου ουρανίου, αποτελούμενες από δύο ή περισσότερες σχισμές και 
εσοχές και κατασκευασμένες από 

κατάλληλα [μη μαγνητικά ;;] υλικά (π.χ. γραφίτη ή ανοξείδωτο· χάλυβα)· 

3. Περιβλήματα κενού για ηλεκτρομαγνητικούς διαχωριστές ουρανίου, 
κατασκευασμένα από μη μαγνητικά υλικά (π.χ. γραφίτη ή ανοξείδωτο χάλυβα) 
και σχεδιασμένα για να λειτουργούν σε πιέσεις το πολύ 0,1 Ρε- 

4. Τμήματα μαγνητικών πόλων, διαμέτρου άνω των 2 ιτυ 

5 Τροφοδοτικά ισχύος υψηλής τάσεως για πηγές ιόντων, διαθέτοντα όλα τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
α Ικανά για συνεχή λειτουργία· 
β. Τάση εξόδων τουλάχιστον 20 000 V· 
γ. Ρεύμα εξόδου τουλάχιστον 1 Α· 

δ. Ρύθμιση τάσεως καλύτερη του 0,01% για χρονικό διάστημα 8 ωρών- 
6. Τροφοδοτικά ισχύος μαγνητών (υψηλή ισχύς, συνεχές ρεύμα), διαθέτοντα όλα 
τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

α. Δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας, με ρεύμα εξόδου τουλάχιστον 500 Α 
σε τάση τουλάχιστον 100 V· 

β. Σταθεροποίηση ρεύματος ή τάσεως καλύτερη του 0,01% σε διάστημα 8 
ωρών· 

0Β002 Ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα βοηθητικά συστήματα, εξοπλισμός και 
κατασκευαστικά μέρη, ως εξής για μονάδα διαχωρισμού ισοτόπων που προδιαγράφεται στο 
ΟΒ001, κατασκευασμένα ή με προστασία από υλικά ανθεκτικά στο ϋΡ 6 : 

α Αυτόκλειστα τροφοδοσίας, κλίβανοι ή συστήματα που 

χρησιμοποιούνται για την διοχέτευση του 1)Ρ 6 στην διαδικασία εμπλουτισμού· 
β. Απεξαχνοπές ή ψυχρές παγίδες που χρησιμεύουν για την αφαίρεση 
ΟΒ002 συνέχεια του ΙΓΡ έ από την διαδικασία εμπλουτισμού για επακόλουθη μεταφορά 
κατόπιν θερμάνσεως- 

γ. Σταθμοί προϊόντων και υπολειμμάτων για την μεταφορά του 
υΡ 4 σε περιέκτες, 

δ. Σταθμοί υγροποίησης, ή στερεοποίησηςγια την αφαίρεση του υ? 6 από την διαδικασία 
εμπλουτισμού μέσω συμπίεσης και μετατροπής του 0Ρ 6 σε υγρή ή στερεή μορφή- 
ε. Συστήματα σωληνώσεων και συστήματα διανομής ειδικά σχεδιασμένα 

για την λειτουργία με ΠΡ 6 σε αέριο διάχυση φυγοκέντρηση,ή αεροδυναμική 
καταιώνιση, κατασκευασμένα ή φέροντα προστασία από υλικά ανθεκτικά στο ϋΡ 5 · 

στ. 1. Συστήματα σωληναγωγών κενού) ή κεφαλές σωληναγωγών κενού με 
απορροφητική ικανότητα 5 πι /λεπτό και άνω· ή 

2. Αντλίες κενού ειδικά σχεδιασμένες για χρήση σε ατμόσφαιρες που 
περιέχουν υΡ 6 · 

ξ. Φασματόμετρα μάζας ϋΡ 6 /πηγές ιόντων ειδικά σχεδιασμένα ή 
κατασκευασμένα για την δειγματοληψία οη-ΐίπε πρώτης ύλης, 

προϊόντων ή καταλοίπων από τις ροές ΙΙΡ 6 τα οποία διαθέτουν το σύνολο των 
ακόλουθων χαρακτηριστικών: 

1. Μοναδιαία διακριτική ικανότητα μάζας ανώτερη από 320 ατηιι, 

2. Πηγές ιόντατν κατασκευασμένες ή επενδεδνμένες με ηίεΙίΓοιπε ή ιηοηεΐ, ή με 
πλάκες νικελίου και, 

3. Πηγές ιονισμού μέσω βομβαρδισμού ηλεκτρονίων· και 

4. Συστήματα συλλεκτών, κατάλληλα για ανάλυση ισοτόπων. 

0Β003 Εγκατάσταση για την παραγωγή εξαχλωριούχου ουρανίου (υΡ 6 ) και ειδικά 

σχεδιασμένος ή κατασκευασμένος εξοπλισμός και κατασκευαστικά μέρη του εξοπλισμού 
αυτού, ως εξής: 

α. Εγκατάσταση για την παραγωγή ϋΡ 6 , 
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β. Εξοπλισμός και κατασκευαστικά μέρη, ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα για την 
παραγωγή ύΡ 4 , ως ακολούθως: 

1. Κοχλίας φθοριώσεως και υδροφθοριώσεως και αντιδραστήρες υγροποιημένες 
στιβάδας και πύργοι φλογός, 

2. Εξοπλισμός για την διύλιση και τον καθαρισμό του υΡ 6 . 

0Β004 Εγκατάσταση για την παραγωγή βαρέος ύδατος, δευτερίου ή ενώσεων 

δευτερίουκαι ειδικά σχεδιασμένος ή κατασκευασμένος εξοπλισμός και 
κατασκευαστικά μέρη του εξοπλισμού αυτού, ως ακολούθως: 

α. Εγκατάσταση για την παραγωγή βαρέος ύδατος, δευτερίου ή ενώσεων δευτερίου ως 
ακολούθως: 

1. Εγκαταστάσεις ανταλλαγής υδροθείου-ύδατος, 

2. Εγκαταστάσεις ανταλλαγής αμμωνίας-υδρογόνου, 

3. Εγκαταστάσεις για την διύλιση υδρογόνου, 

β. Εξοπλισμός και κατασκευαστικά μέρη, ως ακολούθως, σχεδιασμένα για: 

1. Την διεργασία ανταλλαγής υδροθείου-ύδατος, 

α. Πύργος ανταλλαγής με δίσκους, 

β. Συμπιεστές για το αέριο υδρόθειο, 

2 Διαδικασία ανταλλαγής αμμωνίας-υδοογόνου, 

α. Στήλες ανταλλαγής αμμωνίας-υδρογόνου υψηλής πιέσεως, 
β. Μέσα επαφής υψηλής αποδόσεως, 
γ. Εμβυθιζόμενες αντλίες ($υι§ο τεοΪΓουΙιΐίοη ριπτψί) 

δ Διατάξεις για την διάσπαση της αμμωνίας σχεδιασμένες για πιέσεις άνω 

των 3ΜΡα, 

3 Διύλιση υδρογόνου: 

α. Κρυογενικές στήλες για την διύλιση του υδρογόνου και ψυκτικοί θάλαμοι 

σχεδιασμένοι για λειτουργία σε 35 Κ (-238 0 ο), 
β. Πύργοι διύλίσεως αμμωνίας με ειδικά σχεδιασμένο υλικό πληρώσεως 
σχεδιασμένα για λειτουργία σε κάτω από 35 Κ (-238°ο), 

4. Εμπλουτισμός βαρέος ύδατος ώστε να είναι κατάλληλο να χρησιμοποιηθεί σ- 
αντιδραστήρα (99,57% οξείδιο του δευτερίου κατά βάρος): 

α. Στήλες για την διύλιση ύδατος οι οποίες περιέχουν ιδιαίτερα σχεδιασμένο 
υλικό πληρώσεως, 

β. Πύργοι διύλίσεως αμμωνίας με ειδικά υλικά πληρώσεως, 
γ. Καταλυτικοί καυστήρες για την μετατροπή πλήρως εμπλουτισμένου 
δευτερίου σε βαρύ ύδωρ, 

δ. Απορροφητικοίαναλυτές υπέρυθρων για την ανάλυση οη-Ιιηί υδρογόνου- 
δευτερίου, όπου για τις συγκεντρώσεις του δευτερίου είναι ίσες ή 
μεγαλύτερες ατό 90% κατά βάρος. 


0Β005 Εγκατάσταση ειδικά σχεδιασμένη για την παραγωγή στοιχείων καυσίμου "πυρηνικών 
αντιδραστήρων” και ειδικά σχεδιασμένος εξοπλισμός για τις εγκαταστάσεις αυτές. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εγκατάσταση για την παραγωγή στοιχείων καυσίμου για "πυρηνικούς 

αντιδραστήρες” περιλαμβάνει εξοπλισμό ο οποίος: 
α. Κανονικά έρχεται σε άμεση επαφή ή χρησιμεύει άμεσα στην 
κατεργασία ή τον έλεγχο της ροής παραγωγής πυρηνικών υλικών, 
β. Περιβάλλει με στεγανό περίβλημα τα πυρηνικά υλικά, 
γ. Ελέγχει την ακεραιότητα των περιβλημάτων ή των 
επισυγκολλήσεων και, 

δ. Ελέγχει την τελική κατεργασία του στερεού καυσίμου. 

0ΒΟ06 Εγκατάσταση για την επενεπεξεργασία ακτινοβολημένων στοιχείων καυσίμου "πυρηνικών 
αντιδραστήρων" και ειδικά σχεδιασμένος ή κατασκευασμένος εξοπλισμός και 
κατασκευαστικά μέρη για τις εγκαταστάσεις αυτές, όπου περιλαμβάνονται: 

α. Οι μηχανές κοπής ή τεμαχισμού των στοιχείων καυσίμου, δηλαδή 

τηλεχειριζόμενος εξοπλισμός για την κοπή ή τον θρυματισμό ακτινοβολημένων 
διατάξεων, δεσμών ή ράβδων καυσίμου "πυρηνικών αντιδραστήρων", 

β. Διαλυτοποιητές, ασφαλείς δεξαμενές για την αποφυγή της κρισιμότητας 

(π.χ. δακτυλιοειδείς ή ορθογώνιες δεξαμενές μικρής διαμέτρου) ειδικά σχεδιασμένα 
ή κατασκευασμένα για την διάλυση ακτινοβολημένου καυσίμου "πυρηνικών 
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αντιδραστήρων", με αντοχή στην θερμότητα, τα ισχυρά διαβρωτικά υγρά, και που 
είναι δυνατόν να τροφοδοτηθούν και να συντηρηθούν με τηλεχειρισμό, 

γ. Συσκευές για την εξαγωγή του διαλύτη αντίστροφης ροής και 

εξοπλισμός κατεργασίας μέσω ανταλλαγής ιόντων ειδικά σχεδιασμένοι η 
κατασκευασμένοι "για να χρησιμοποιηθούν σε εγκαταστάσεις επανεπεξεργασίας 
ακτινοβολημένου "φυσικού ουρανίου", "εξαντλημένου ουρανίου" ή "ειδικών σχάσιμων 
υλικών" και "λοιπών σχάσιμων υλικών", 

δ. Ηλεκτρονικός εξοπλισμός για τον έλεγχο διεργασιών ειδικά σχεδιασμένος ή 
κατασκευασμένος για την παρακολούθηση ή τον έλεγχο της επανεπεξεργασίας 
ακτινοβολημένου "φυσικού ουρανίου","εξαντλημένου ουρανίου" ή "ειδικών σχάσιμων 
υλικών" και "λοιπών σχάσιμων υλικών", 

ε. Λέβητες συγκράτησης ή αποθήκευσης ειδικά σχεδιασμένοι ώστε να είναι ασφαλείς από 

την άποψη της κρισιμότητας και ανθεκτικοί στην διαβραπική ενέργεια του νιτρικού 
οξέος, 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ασφαλείς δεξαμενές από την άποψη της κρισιμότητας είναι 

' ’ " δυνατόν να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. Τοιχώματα ή εσωτερικές δομές με ισοδύναμο βορίου 
τουλάχιστον 2%, 

2. Μεγίστη διάμετρο 175 πυη για τα κυλινδρικά δοχεία ή, 

3. Μέγιστο πλάτος 75 πτγπ είτε για τα ορθογώνια είτε τα 
δακτυλοειδή δοχεία. 

στ. Πλήρη συστήματα ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα για την μετατροπή του 
νιτρικού πλουτωνίου σε οξείδιο του πλουτωνίου, 

ζ. Πλήρη συστήματα ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα για την παραγωγή 
μεταλλικού πλουτωνίου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εγκατάσταση για την επανεπεξεργασ ία ακτινοβολημένων στοιχείων 

καυσίμου "πυρηνικών αντιδραστήρων" περιλαμβάνει εξοπλισμό και 
κατασκευαστικά μέρη τα οποία κανονικά έρχονται σε άμεση επαφή 
και χρησιμεύει άμεσα για τον έλεγχο του ακτινοβολημένου 
καυσίμου και των κυριοτέρων πυρηνικών υλικών και ροών 
κατεργασίας των προϊόντων σχάσεως. 

0Β007 Εξοπλισμός ειδικά σχεδιασμένος ή κατασκευασμένος για το διαχωρισμό 
ισοτόπων λιθίου: 

α. Στήλες ανταλλαγής υγρού-υφρού ιδιαίτερα σχεδιασμένες για αμαλγάματα λιθίου, 

β. Αντλίες αμαλγάματος, 

γ. Ηλεκτρολυτικά στοιχεία αμαλγάματος, 

δ. Εξαχνωτές για πυκνά διαλύμματα υδροξειδίου του λιθίου. 

ΟΒΟΟδ Εξοπλισμός "πυρηνικών αντιδραστήρων”, 

α. Προσομοιωτές ειδικά σχεδιασμένοι για "πυρηνικούς αντιδραστήρες", 

β. Εξοπλισμός δοκιμών με υπερήχους ή ρεύματα ΡοιιοαιιΙ: ειδικά σχεδιασμένα για 
"πυρηνικούς αντιδραστήρες". 

ΟΒ009 Μονάδα για την μετατροπή ουρανίου και εξοπλισμός ειδικά σχεδιασμένος ή 
κατασκευασμένος για τον σκοπό αυτό, ως εξής : 

α Συστήματα’για την μετατροπή μεταλλεύματος ουρανίου υπό συμπυκνωμένη μορφή σε 

υο 6 · 

β. Συστήματα για την μετατροπή του υθ 3 σε υΡ 6 · 

γ. Συστήματα για την μετατροπή του υθ 3 σε Ι'Οχ 

δ. Συστήματα για την μετατροπή του 110, σε ΙΙΡχ 

ε. Συστήματα για την μετατροπή του ΙΙΡ 4 σε υΡ 6 · 
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στ. Συστήματα για την μετατροπή του ΙίΡ 4 σε ουράνιο μέταλο- 

ζ. Συστήματα για την μετατροπή του ϋΡ β σε ϋ0 2 · 

η. Συστήματα για την μετατροπή του ΙΙΡ 6 σε υΡ 4 · 


0(Γ Υλικά 


0(1001 "Φυσικό ουράνιο" ή "εξαντλημένο ουράνιο” ή θόριο υπό την μορφή μετάλλου, 

κράματος, χημικής ένωσης ή πνκνούΈιαλύμματος καθώς και κάθε άλλο υλικό το οποίο 

περιέχει ένα ή περισσότερα από τα προηγούμενα υλικά, 

εξαιρούνται - 

[ α. Τέσσερα γραμμάρια και κάτω "φυσικό ουράνιο" ή "εξαντλημένο ονοάνιο" όταν 

περιέχεται ως ανιχνευτικό συστατικό σε όργανα, 
β· "Εξαντλημένο ουράνιο" το οποίο έχει ειδικά ταραχθεί για τις ακόλουθες πολιτικές 
μη πυρηνικές χρήσεις: 

1. Θωράκιση, 

2. Συσκευασία, 

3. Έρμα 

4. Αντίβαρο. 

0(2002 "Ειδικά σχάσιμα υλικά" και "λοιπά σχάσιμα υλικά", 
εξαιρείαι; 

Τέσσαρα "ενεργά γραμμάρια" και κάτω όταν περιέχεται ως ανιχνευτικό συστατικά σε όργανα. 


0(2003 


00004 


00005 


Υλικά, τα οποία είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν σε πυρηνικές πηγές 
θερμότητας, ως ακολούθως: 

α. Πλουτώνιο υπό οποιαδήποτε μορφή με περιεκτικότητες σε ισότοπο πλοντωνίου-238 
άνω του 50%, 
εξαιρείται: 

Τρία γραμμάρια και κάτω όταν περιέχονται σε αισθητήρες οργάνων, 

β. "Προηγουμένωςδιαχωρισμένα" ποσειδώνιο-237 υπό οποιαδήποτε υ,ορφή, 
εξαιρούνται ; 

Αποστολές με περιεκτικότητα σε ποσειδώνιο-237 ενός γραμμαρίου και κάτω. 
Δευτέριο, βαρύ ύδωρ, δευτεριωμένες παραφίνες και άλλες ενώσεις 
δευτερίου, καθώς και μείγματα και διαλύμματα τα οποία'περιέχουν 
δευτέριο, όπου η ισοτοπική αναλογία δευτερίου προς υδρογόνο υπερβαίνει το 1:5000 

Γραφίτης, κατάλληλος για χρήση πυρηνικών αντιδραστήρων, με καθαρότητα 
κάτω των 5 ρριτι "ισοδυνάμου βορίου" και πυκνότητα άνω του 1,5 β/ετη 3 . 


0(2006 Σκόνη νικελίου και πορώδες μέταλλο νικελίου, ως ακολούθως: 

α. Σκόνη η οποία περιέχει νικέλιο καθαρότητας 99,9 τοις εκατό κατά βάρος και άνω και 
μέσο μέγεθος σωματιδίων κάτω των 10 μικρομέτρων μετρημένο από την Ατη“Π 03 η 
βοεϊδίν Γογ Τεεύπς απά Μαίεπαίε (Αμερικανική Εταιρεία Δοκιμών και Υλικών) βάσει 
του προτύπου (Α5ΤΜ) Β 330 και με υψηλό βαθμό ομοιογένειας των σωματιδίων, 

β. Πορώδες μεταλλικό νικέλιο το οποίο έχει παραχθεί από υλικά που καθορίζονται στο 
σημείο 00006.3., 
εξαιρούνται : 

Μεμονωμένα φύλλα πορώδους νικελίου τα οποία δεν υπερβαίνουν τα 930ογτΓ και 
προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε συσσωρευτές για πολιτικές χρήσεις. 

00201 Ειδικά κατασκευασμένες ενώσεις ή σκόνες, εκτός του νικελίου, 

ανθεκτικές στην διάβρωση από το ϋΡ δ (π.χ. οξείδιο του αλουμινίουκαι πλήρως φθοριωμένα 
πολυμερή υδατανθράκων), για την παραγωγή διαφραγμάτων αερίου διαχύσεως, ιιε 
καθαρότητα 99,9 τοις εκατό κατά βάρος και άνω και μέσο μέγεθος σωματιδίων κάτω των 
10 μικρομέτρωνμετρημένωναπό την Απτεπεαη $οείετν Γογ Τεείώβ από Μαΐεπώε (Αμεοικανική 
Εταιρεία Δοκιμών και Υλικών) βάσει του προτύπου (Α5ΤΜ) Β 330 και υψηλό βαθμό 
ομοιογένειας όσον αφορά το μέγεθος των σωιιατιδίων. 
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Οβ Λογισμικό 

ΟβΟΟΙ "Λογισμικό" ιδιαίτερα σχεδιασμένο ή τροποποιημένο για την 

"ανάπτυξη", "παραγωγή” ή "χρήση" προϊόντων που καθορίζονται σε αυτήν την 
κατηγορία. 

ΟΕ Τεχνολογία 

0Ε001 "Τεχνολογία" σύμφωνα με το Σημείωμα για την Πυρηνική Τεχνολογία για 

την "ανάπτυξη", "παραγωγή" ή "χρήση" προϊόντων που περιγράφονται σε 
αυτήν την κατηγορία. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 - ΥΛΙΚΑ, ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, "ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ" & "ΤΟΗΙΝΕΣ" 

ΙΑ Εξοπλισμός, συναρμολογήματαχαι εξαρτήματα 

1Α001 Εξαρτήματα από φθορχωμένα προϊόντα, ως εξής: 

α. Παρεμβύσματα, φλάντζες, σφραγιστικά ή πλωτήρες καυσίμου ειδικά 

σχεδιασμένα για αεροπλάνα ή διαστημικά σκάφη, κατασκευασμένα από 
οποιοδήποτε υλικό που ορίζεται στο σημείο 10009. β ή γ, σε αναλογία 50% 
και άνω· 

β. Πιεζοηλεκτρχκά πολυμερή και συμπολυμερή κατασκευασμένα από φθοριούχο 
βινυλιδένιο: 

1. οε φύλλα ή σε φιλμ και 

2. πάχους ανωτέρου των 200 μικρομέτρων- 

γ. Παρεμβύσματα, φλάντζες, έδρες βαλβίδων, πλωτήρες ή δχαφραγματα 

κατασκευασμένα από φθοριοελαστσμερή περιέχοντα τουλάχιστον ένα 

βχνυλοαχθερχκά μονομερές, ειδικά σχεδιασμένα για σεροπλάνα, διαστημικά 
σκάφη ή πυραύλους. Στο σημείο ΙΑΟΟΙ.γ "πύραυλοι" νοούνται πλήρη 

πυραυλικά συστήματα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. 

1Α002 "Σύνθετες” δομές ή ελάσματα, ως εξής : 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ.: βλέπε επίσης 1Α202, 9Α010 και 9Α110 

α. Αιαθέτοντα οργανική "μήτρα" και κατασκευασμένα σπό τα υλικά που 
αναφέρονται στα σημεία 10010.ν·, δ. ή ε.· ή 

β. Φέροντα μια μεταλλική ή ανθρακική "μήτρα" καχ κατασκευασμένα από: 

1. Ανθρακούχα "ινώδη ή νηματώδη υλικά" με: 

α. "ειδικό συντελεστή" άνω των 10,15 χ 10 4 πγ και 
β. "ειδική αντίσταση εφελκυσμού" άνω των 17.7 χ 10* ιη· ή 

2. Υλικά που καθορίζονται στο σημείο ΙΟΟΙΟ.γ. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : στο σημείο 1Α002 δεν ελέγχονται σύνθετες δομές ή ελάσματα 
κατασκευασμένα από υλικά "ινώδους ή νηματώδους" άνθρακα 
διαποτισμένου με εποξχκές ρητίνες, για την επισκευή στοιχείων 
αεροσκαφών ή ελασμάτων, εφόσον οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν το 
1 ιη 2 . 

1Α003 Προϊόντα από μη-φθοριωμένες πολυμερείς ουσίες που αναψέρονταχ στο σημείο 
10008. α., οε φίλμ, φύλλα, ταινίες ή ιμάντες: 

α. πάχους ονώτερου των 0, 254 ιηιη· ή 

β. επχχρισμένα ή ελαομένα με άνθρακα, γραφίτη, μέταλλα ή μαγνητικές ουσίες. 

1Α102 Ξπανακορεσμένα υλικά πυρόληοης άνθρακα-άνθρακα, σχεδιασμένο γιο 
συστήματα που προσδχορίζονται στα σημεία 9Α004 ή 9Α104. 
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-•--2 02 Σύνθετες δομές, πλήν εκείνων που αναψέρονται στο σημείο 1Α002, υπό 

μορφή σωλήνων εσωτερικής διαμέτρου μεταξύ 75 ιητη και 400 πκη, 
κατασκευασμένες από "ινώδη ή νηματώδη υλικά" όπως ορίζονται στα οηαείο 
10012. α. ή β. ή 10210. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: βλέπε επίσης 9Α110. 

1Α225 Καταλύτες λευκόχρυσου ειδικά σχεδιασμένοι ή παρασκευασμένοι γτα 

ισοτοπικές αντιδράσεις ανταλλαγής μεταξύ υδρογόνου και ύδατος, για την 
ανάκτηση τριτίσυ από βαρύ ύδωρ ή για την παραγωγή βαρέος ύδατος. 

1Α226 Ειδικά συσκευάσματα για τον διαχωρισμό βαρέος ύδατος οπό κανονικό ύδωρ, 
παρασκευασμένα από πλέγμα φωσφορούχου ορειχάλκου η χαλκού (αμφότερα χημικά 
επεξερνασμένα για βελτίωοη της διαβρεκτικότητας) κοτ σχεδιασμένα για να 
χρησιμοποιούνται οε πύργους απόσταξης εν κενώ. 

1Α227 Παράθυρα ασφαλείας έναντι ακτινοβολιών υψηλής πυκνότητας (μολυβδύαλος ή 

άλλα) πλευράς μεγαλύτερης του 0,3 ιη και πυκνότητας ανώτερης των 3 
9 /σπβ και πάχους 100 ιηπ> ή ανωτέρου· ειδικά σχεδιασμένα για τον οκοπό συτόν 
πλαίσια. 

1Β Εξοπλισμός δοκιμών, επιθεώρησης και παραγωγής 

1Β001 Εξοπλισμός για την παραγωγή ινών, πρσ-εμποτισμάτων, προ-μορφωμάτων ή 

"συνθέτων" όπως προσδιορίζονται στα σημεία 1Α002 ή 1Ω010, παρακάτω, και 
ειδικά σχεδιασμένα νια το σχοπό αυτό συστατικά και εξαοτήματα: 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: βλέπε επίσης 1Β101 και 1Β201. 

α. Μηχανές περιέλιξης νημάτων στις οποίες οι κινήσεις τοποθέτησης, 

περιτύλιξης και περιέλιξης ινών συντονίζονται και προγραμματίζονται σε 
τρεις ή περισσότερους άξονες, ειδικά σχεδιασμένες για την κατασκευή 
"σύνθετων" δομών ή ελασμάτων από "ινώδη ή νηματώδη υλικά". 

β. Μηχανές τοποθέτησης ταινιών ή τοποθέτησης καλωδίων των οποίων οι 
κινήσεις ρύθμισης κατ τοποθέτησης ταινιών, καλωδίων ή φύλλων 
συντονίζονται και προγραμματίζονται οε δύο ή περισσότερους άξονες, 
ειδικά σχεδιασμένες για τπν κατασχευή "συνθέτων" πλαισίων αεροσκαφών ή 
πυραυλικών κατασκευών. Στο σημείο ΙΒΟΟΙ.β. "πυραυλικά" νοούνται πλήρη 
συστήματα πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών. 

γ. Μηχανές ύφανσης πολλαπλών κατευθύνσεων και πολλαπλών διαστάσεων ή 
μηχανές πλεξίματος, όπου συμηεριλαμβάνονται και οι προσαρμογές καθώς και 
τα σύνεργα μετατροπής, για την ύφανση και το πλέξιμο ινών στην παραγωγή 
"συνθέτων" δομών* 
ε Εαιοούνται : 

μη τροποποιημένες για τους προαναφερόμενους σκοπούς μηχανές 

κλωστοϋφαντουργίας· 

δ. Εξοπλισμός ειδικά σχεδιασμένος ή προσαρμοσμένος για την παραγωγή 
ενισχυτικών ινών, ως εξής: 

1. εξοπλισμός μετατροπής πολυμερών ινών (όπως από πολυακρυλονιτρίλια, 
από ρεγιόν, από φυσικές ρητίνες ή πολυκαρβοαιλάνια) οε ίνες άνθρακα 
ή ίνες σιλικονούχων κορβιδίων, συμπεριλαμβανομένου χαι του 
εξοπλισμού τάνυσης ινών εν θερμά* 

2. εξοπλισμός για τη χημική εναπόθεση ατμού στοιχείων ή ουσιών σε θερμά 
νηματώδη υποστρώματα, για την παραγωγή ινών σιλικονούχων καρβιδίων* 

3. εξοπλισμός υγρός ύφανσης αδρανών κεραμικών (όπως οξειδίων του 
αλουμινίου}* 

4. εξοπλισμός μετατροπής προδρόμων ινών που περιέχουν αλουμίνιο σε ίνες 
αλουμίνας με έν θερμώ επεξεργασία- 

ε. Εξοπλισμός παραγωγής προ-εμηοτισμάτων όπως ορίζονται στο ΙάΟΙΟ.ε., με 
τη μέθοδο της εν θερμώ έγχυσης* 

ζ. Εξοπλισμός μη-καταστροφικού ελέγχου ικανός για τον έλεγχο ελαττωμάτων, 
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τριών διαστάσεων, που χρησιμοποιεί τομογραφία υπερήχων ή αχτίνων X, 
ειδικά σχεδιασμένος για “σύνθετα" υλικά. 

1Β002 Συστήματα και εξαρτήματά τους, ειδικά σχεδιασμένα για την 

παραγωγή κραμάτων μετάλλων, σκόνης μεταλλικών κραμάτων ή κρουστικών [Κ5η2α] 
υλικών, όπως αναφέρονται στα σημεία 10002.α.2., 10002.β. ή 10002.γ. 

13003 Εργαλεία, μήτρες, καλούπια ή εξαρτήματα για "υπερελαστική διαμόρφωση” ή 
για "συγκόλληση με διάχυση" (άίίίιΐϊίοη δοηάίη^) τιτανίου ή αλουμινίου ή 
κραμάτων τους ειδικά σχεδιασμένα για την παραγωγή: 

α. Πλαισίων αεροσκαφών ή αεροδιαστημικών 

β. Μηχανές αεροσκαφών ή αεροδιαστημικών* ή 

γ. Ειδικά σχεδιασμένα στοιχεία για τα εν λόγω πλαίσια ή τις μηχανές. 

1Β101 Εξοπλισμός, πλήν αυτού που αναφέρεται στο σημείο 1Β001, για την ποραγωγή 
δομικών συνθέτων ως εξής και ειδικά σχεδιασμένων συστατικών και εξαρτημάτων 
γι' αυτό: 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: βλέπε επίσης 1Ε201. 

1Β101 συνέχεια 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : στοιχεία και εξαρτήματα που αναφέρονται στο σπυείο αυτό 
περιλαμβάνουν μήτρες, μαντρέλια, καλούπια, εξαρτήματα και 
εργαλεία για εκτύπωση προμορφωμάτων, για φίνίρισμα, ντα έγχυση, 
για σύντηξη ή συγκόλληση σύνθετων δομών, ελασμάτων και προϊόντων 
τους. 

α. Μηχανές περιέλιξης νημάτων των οποίων οι κινήσεις τοποθέτησης, 

περιτύλιξης και περιέλιξης ινών μπορούν να συντονίζονται και 
προγραμματίζονται σε τρείς ή περισσότερους άξονες, σχεδιασμένες για την 
παραγωγή συνθέτων δομών ή ελασμάτων από ινώδη ή νηματώδη υλικά και για 
τον συντονισμό και τον προγραμματισμό ελέγχων. 

β. Μηχανές τοποθέτησης ταινιών των οποίων οι κινήσεις τοποθέτησης και 
εγκατάστασης ταινιών και φύλλων μπορούν να συντονίζονται και 
προγραμματίζονται σε δύο ή περισσότερους άξονες, σχεδιασμένες γχα την 
κατασκευή συνθέτων πλαισίων αεροπλάνων και πυραύλων* 
γ. Εξοπλισμός σχεδιασμένος ή τροποποιημένος για χην παραγωγή ινωδών ή 
νηματωδών υλικών ως εξής: 

1. εξοπλισμός για την μετατροπή πολυμερών ινών (όπως 
πολυοκρυλονιτρίλια, ρεγιόν ή ηολυκαρβοσιλάνια) συμπεριλαμβανομένου 
και ειδικού μηχανισμού για το τάνυσμα ινών εν θερμώ* 

2. εξοπλισμός εναπόθεσης στμού στοιχείων ή ουσιών σε θερμά ινώδη 
υπ -οτρωμασα* και 

3. εξοπλισμός υγρός ύφανσης σε αδρανή κεραμικά (όπως οξείδια του 
αλουμινίου)* 

δ. Εξοπλισμός σχεδιασμένος ή τροποποιημένος για την επεξεργασία εηιαανείας 
ειδικών ινών ή για την παραγωγή προ-εμποτισμάτων και προ- μορφωμάτων που 
αναφέρονται στο σημείο 9Α110. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : εξοπλισμός που χαλύπτεταχ από το παρόν υπο-θέμα 

περιλαμβάνει έλαατρα, τεντωτήρες, εξοπλισμό επίκρισης, 
εξοπλισμό κοπής και δχατρήτικά μηχανήματα. 

1Β115 Εξοπλισμός για την παραγωγή, διαχείριση και αποδοχή δοκιμών των προωθητίκών 
και των χημικών ουσιών για τα προωθητικά που προσδιορίζονται στα σημείο 
10115 ή στους ελέγχους στρατιωτικών εμπορευμάτων, και ειδικά σχεδιασμένα στοιχεία 
για τον σκοπό αυτόν. 

Η μόνοι αναμικτήρες που προσδιορίζονται στο σημείο αυτό, 
οι οποίοι προβλέπονται για ανάμιξη εν κενώ, στην περχοχή 
από μηδέν έως 13.326 ΚΡβ και με δυνατότητες ελέγχου της 
θερμοκρασίας του θαλάμου ανάμειξης, είναι οι ακόλουθοι : 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ :1. 
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ο. αναμικτήρες παρτίδων με σανολική δυνατότητα ανάμιξη 

λίτρων ή περισσότερο και τουλάχιστον με έναν ~έκκεντοο 
αναμικτήρα/ζυμωτήρα. 

β. αναμικτήρες συνεχούς ανάμιξης με δύο ή περισσότερους 
αναμικτήρες/ζυμωτήρες και δυνατότητα ανοίγματος ' του 
θαλάμου ανάμιξης. 

2. Για εξοπλισμό ειδικά σχεδιασμένο για την παρεγωγή 
στρατιωτικών προϊόντων, βλ. Ελέγχους στρατιωτικών 
εμπορευμάτων. 

1Β116 Ειδικά σχεδιασμένα ακροφύσια για την παραγωγή πυρολυτχκώς λαμβανομένων 
υλικών εισαγομένων σε μήτρες, μαντρέλια, ή άλλα υποστρώματα από πρόδρομα 
αέρια που αποσυντίθενται μεταξύ 1573 Κ (1300* 0) έως 3173 Κ (2900* Ο*και 
σε πιέσεις από 130 Ρα σε 20 Ι<ΡΑ. 

1Β201 Μηχανές περιέλιξης νημάτων, εκτός αυτών που αναφέρονται στο σημείο 13001 
ή στο 1Β101, στις οποίες οι κινήσεις τοποθέτησης, περιτύλιξης καχ 
περιέλιξης χνών συντονίζονται και προγραμματίζονται σε δύο ή περισοότεοους 
άξονες, ειδικά σχεδιασμένες για την κατασκευή σύνθετων δομών ή ελασμάτων 
από "ινώδη ή νηματώδη υλικά" και ικανές για την περιέλιξη κυλινδρικών 
ροτόρων διαμέτρου μεταξύ 75 ικη και 4 00 ιτυτ και μήκους 600 ίση και άνω, και 
για ελέγχους συντονισμού και προγραμματισμού κοθώς και τα σχετικά μαντοέλχα 
αχριβείας. 

1Β225 Η?ιεκτρολυτικά κύτταρα για την παραγωγή φθορίου με παραγωγική δυνατότητα 
ανώτερη των 250^ φθορίου την ώρα. 


13226 Ηλεκτρομηγνητικοί διαχωριστές ισοτόπων σχεδιασμένοι γχα ή εφοδιασμένοι 
με απλές ή πολλαπλές πηγές ιόντων, ικανοί να παράγουν συνολικό ρεύμα 
δέσμης ιόντων 50 ιηΑ και άνω. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο σημείο 1Β226 περιλαμβάνει διαχωριστές : 

α. Για τον εμπλουτισμό σταθερών ισοτόπων· 

β. Με πηγές ιόντων καχ συλλέκτες τόσο σε μαγνητχχά πεδία όοο 
και σε συστήματα στα οποία οχ διαχωριστές αυτοί 
ευρίσκονται εκτός πεδίου. 

1Β227 Μετατρα ... ·,ς για τη σύνθεση σμμωνίας ή μονάδες σύνθεσης αμμωνίας στις οποίες 
το αέριο σύνθεσης (άζωτο και υδρογόνο) λαμβάνεται από μια ανταλλακτική 
στήλη υψηλής πίεσης σμμωνίας/υδρογόνου και η παραγόμενη αμμωνία επχοτοέφεχ 
στην προαναφερόμενη στήλη. 

1Β228 Αποστακτικές -'ογονικές στήλες υδρογόνου που διαθέτουν όλα τα παρσκάτω 
χαρακτηριστικά: 

α. Σχεδιασμένες να λειτουργούν σε εσωτερικές θερμοκρασίες 35 Κ 
(-238* Ο ή λιγότερο* 

β. Σχεδιασμένες να λειτουργούν με εσωτερική πίεση από 0,5 έως 5 Μ?α (5 έως 
50 ατμόσφαιρες)· 

γ. Κατασκευασμένες από λεπτόκοκκο ανοξείδωτο χάλυβα, σειράς 300, με χαμηλό 
περιεχόμενο θείου ή ισοδύναμα κρυογονικά καχ συμβατά υδρογόνου υλικά· 
και 

δ. Εσωτερικής διαμέτρου 1 ιη και άνω και πραγματικού μήκους 5 η και άνω. 

1Β229 Ανταλλακτικές στήλες νερού-υδροθείου, με δίσκους, κατασκευασμένες από 

χάλυβα λεπτού άνθρακα, διαμέτρου 1,8 ιτ και άνω, που λειτουργούν σε 
ονομαστικές πιέσεις από 2 ΜΡα και άνω. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. για στήλες ειδικά σχεδιασμένες ή κατασκευασμένες για την 
παραγωγή βαρέος ύδατος βλέπε 0Β004. 

2. στο σημείο 1Β229 περιλαμβάνονται τα εσωτερικά εξαρτήματα 
επαφής των οτηλών, τα οποία είναχ αρθρωτοί δίσκοι με 
πραγματική ολική δχάμετρο 1,8 ιτ και άνω, όπως λόγου χάρη 
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διάτρητοι δίσκοι, δίσκοι με βαλβίδες, ημισοαιριχοί δίσκοι 
παφλασμού και δίσκοι πλέγματος ΧυΓδο σχεδιασμένοι για να 
διευκολύνουν χην επαφή σε αντίστροφη ροή και 
κατασκευασμένοι από υλικά που αντέχουν τη διάβρωση από τα 
μίγματα υδροθείου/νερού, όπως λόγου χάρη από ανοξείδωτο 
χάλυβα 304 1 ή 316. 

3. χάλυβες λεπτού άνθρακα που περιλαμβάνουν χάλυβες όπως 
αυτοί που ορίζονται στο Α5ΤΜ Α516. 


1Β230 Αντλίες κυκλοφόρησης διαλυμάτων αραιωμένων ή πυκνών κοτολετών αμιδίου 

του καλίου σε υγρή αμμωνία (ΚΝΗ 2 /ΝΗ 3 ), με όλα τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 


α. Αεροστεγείς (δηλαδή ερμητικά σφραγισμένες)- 

β. Για πυκνά διαλύματα αμιδίου του καλίου (1% και άνω), πίεση λειτουργίας 
1,5 - 60 ΜΡα (15 - 600 ατμόσφαιρες)· για αοαιά διαλύματα ομιδίου του 
καλίου (κάτω του 1%), πιέσεις λειτουργίας από 20 - 60 ΜΡα (200 - 600 
ατμόσφαιρες)· και 

γ. Απόδοση ανώτερη των 8,5 ιτ^/ήτ. 

1Β231 Εγκαταστάσεις ή εργοστάσια παραγωγής, ανάκτησης, εξαγωγής, συγκέντρωσης 
ή χειρισμού τριτίου, και εξοπλισμός ως εξής: 

α. Μονάδες ψύξης υδρογόνου ή ηλίου με δυνατότητες ψύξης 23 Κ 

{- 250* Ο και κάτω, με δυνατότητα απομάκρυνσης θερμότητας μεγαλύτερη 
των 150 νοττ* ή 

β. Συστήματα αποθήκευσης και καθαρισμού ισοτόπων του υδρογόνου 
χρησιμοποιούντο μεταλλικά υδρίδια ως μέσα αποθήκευσης ή καθαρισμού. 


10 Υλικά 

10001 Υλικά σχεδιασμένα για να χρησιμοποιηθούν ως απορροφητές 
ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων ή πολυμερή εγγενούς αγωγιμότητας ως εξής: 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: βλέπε επίσης 1Ο101. 


Υλικά απορρόφησης συχνοτήτων ανωτέρων των 2 X 10® Ηζ αλλά όχι ανωτέρων 
των 3 X 10 12 Ηζ· 
εΡσιηούντατ : 

Τα εξής υλικά: 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: δεν υπάρχει τίποτε οτο σημείο 10001.α. που απελευθερώνει 

μαγνητικά υλικά απορροφόντα ακτίνες, όταν αυτά περιέχονται 
σε μπογιές. 


1. Απορροφητικά από τρίχα, κατασκευασμένα από φυσικές ή συνθετικές 
ίνες, περιέχοντα μη-μαγνητική φόρτιση- 


10001 συνέχεια 

2. Απορροφητικό μη εμφανίζοντα μαγνητική απώλεια και των οποίων η 
επιφάνεια πρόσπτωσης δεν είναι επίπεδη, ηεριλαμβάνοντα επιφάνειες 
υπό μορφή πυραμίδος, κώνου, κυματοειδείς και με ακμές· 

3. Επίπεδα απορροφητικά: 
α. Κατασκευασμένα από: 

1. Αφρώδη πλαστκά υλικά (εύκαμπτα ή μη-εύκαμπτα) με φόρτιση 
άνθρακα, ή οργανικά υλικά, συμπεριλαμβανομένων και 
συνδετικών, παρέχοντα ηχώ ανώτερη του 5% σε σχέση με τα 
μέταλλα, σε εύρος ζώνης ανώτερης του ±15% από την κεντρική 
συχνότητα της προσπίπτουσας ενέργειας και μη ικονά νο 
ανθέξουν σε θερμοκρασίες 450 Κ (177® Ο* ή 

2. Κεραμικά υλικά παρέχοντα ηχώ μεγαλύτερη του 20% σε σχέση 
με τα μέταλλα, σε εύρος ζώνης ανώτερης του ±15% από την 
κεντρική συχνότητα της προσπίπτουσας ενέργειας, και μη 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


7661 


ιχανά να ανθέξουν σε θερμοκρασίες υπερβαίνουσες τους 800 
Κ (527“ Ο■ 

Τεχνικέε παοατ ηοήσειε : τα δείγματα των δοκιμών απορρόφησης στο 
σημείο 1Ο001.α.3.α. πρέπει να είναι ένα τετράγωνο 5 τουλάχιστο 
μηκών κύματος από την κεντρική συχνότητα, κατά την πλευρά, και 
τοποθετημένα στο ευρύτερο πεδίο του στοιχείου ακτινοβόλησης. 

β. Αντίσταση εφελκυσμού μικρότερη του 7 X 10* Ν/π» 2 * και 
γ. Αντίσταση σύνθλιψης μικρότερη του 14 X 10 { Ν/ιη 2 - 

4. Επίπεδα απορροφητικά κατασκευασμένα από συντετηγμένο σιδηρίτη 
(φερρίτη), με: 

α. Ειδική βαρύτητα ανώτερη του 4,4· και 

β. Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 548 Κ (275* Ο* 

β. Υλικά απόρρόφησης συχνοτήτων που υπερβαίνουν το 1,5 X ΙΟ 11 Ηζ αλλά είναι 
κατώτερες των 3.7 X ΙΟ 1 * Ηζ, αδιαφανή στο ορατό φως* 

γ. Πολυμερή υλικά εγγενώς αγώγιμα με,ηλεκτρική αγωγιμότητα που υπερβαίνει 
σε γενικές γραμμές τα 10.000 5 /γπ Οίβηοηε ανά μέτρο) ή με επιφανειακή 
ειδική αντίσταση μικρότερη των 100 οΐυη/τετράγωνο, κατασκευασμένα από 
οποιοδήποτε από τα παρακάτω πολυμερή: 

1. Πολυανιλίνη 

2 . Πολυπυρρόλιο 

3. Πολυθειοφένιο 

4. Πολυφαινυλένισ-βινυλένιο* ή 

5. Πολυθειενυλένιο-βινυλένιο. 

Τεχνικέε παοατηοήοειε : Η γενική ηλεκτρική αγωγιμότητα και η επιφανειακή 
ειδική αντίσταση προσδιορίζονται με βάση την προδιαγραφή Α5ΤΜ 0-257 ή 
άλλη ισοδύναμη. 

10002 Κράματα μετάλλων, σκόνη μεταλλικών κραμάτων ή χραματικά υλικά ως εξής: 
Προσοχή: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ 10202 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στο σημείο 10002 δεν ελέγχονται κράματα μετάλλων, σκόνες 
μεταλλικών κραμάτων ή κραματικά υλικά για υποστρώματα επίχρισης. 

α. Μεταλλικά κράματα ως εξής: 

1. Κράματα νικελίου ή τιτανίου υπό μορφή αλουμινιδίων, υπό ακατέργαστη 
ή ημιεπεξεργασμένη μορφή, ως εξής: 

α. Αλουμινίδια του νικελίου περιέχοντα 10% κατά βάρος και άνω 

αργίλιο* 

β. αλουμινίδια του τιτανίου περιέχοντα 12% κατά βάρος και άνω 

αργίλιο* 

2. Μεταλλικά κράματα, κατασκευασμένα από σκόνη μεταλλικών κραμάτων ή 
σωμαιιδιακό υλικό όπως ορίζεται στο σημείο 10002.β,, ως εξής: 

α. Κράματα νικελίου με: 

1. Αντοχή σε ρήξη λόγω τάσης 10.000 ωρών κοτ άνω, σε 923 Κ 
(650* Ο και σε τάσεις 550 ΜΡα* ή 

2. Χαμηλό κύκλο ζωής σε καταπόνησα 10.000 κύκλων και άνω, σε 
823 Κ (550“ Ο, με μέγιστες τάσεις 700 ΜΡα* 

β. Κράματα νιοβίου με: 

1. Αντοχή σε ρήξη λόγω τάσης 10.000 ωρών και άνω, σε 1073 Κ 
(800* Ο), με τάσεις 400 ΜΡα* ή 

2. Χαμηλό κύχλο ζωής σε χαταπόνηση 10.000 κύκλων και άνω, σε 
973 Κ (700* Ο, με μέγιστες τάσεις 700 ΜΡα· 

γ. Κράματα τιτανίου με: 

Αντοχή σε ρήξη λόγω τάσης 10.000 ωρών και άνω σε 723 Κ 
(450* Ο, με τάσεις 200 ΜΡα- ή 


1 . 
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2. Χαμηλό κύκλο ζωής σε καταπόνηση 10,000 κύκλων χαι άνω σε 
723 Κ (450* Ο), με μέγιστες τάσεις 400 ΜΡα· 
δ. Κράματα αλουμινίου με αντίσταση εφελκυσμού: 

1. 240 ΜΡα και άνω, σε 473 Κ (200* Ο* ή 

2. 415 ΜΡα και άνω, σε 298 Κ (25* Ο ■ 

ε. Κράματα μαγνησίου με αντίσταση εφελκυσμού 345 ΜΡα και άνω και 
ταχύτητα διάβρωσης μικρότερη του 1 ππτι/ότος, σε υδοτικά διαλύματα 
χλωριοϋχου νατρίου 3%, μετρούμενη σε συμφωνία με την προδιαγραφή 
Α3ΤΜ 0-31 ή αντίστοιχη·10002 συνέχεια 

Τεχνικέε πασατησήσειε ι 

1. Τα μεταλλικά κράματα που προσδιορίζονται οτο σημείο 10002.α. είναι 
αυτά που περιέχουν υψηλότερα κατά βάρος ποσοστά ταυ ανοφερόμενου 
μετάλλου από οποιδήποτε άλλο περιεχόμενο στοιχείο. 

2. Η αντοχή (ζωή) σε ρήξη λόγω τάσης πρέπει να μετράται σύμφωνα με την 
προδιαγραφή Α3ΤΜ Ε-139 ή αντίστοιχη. 

3. Χαμηλός κύκλος ζωής σε καταπόνηση μετράται σε συμφωνία με την 
προδιαγραφή Α3ΤΜ Ε-606 "Κεσοιπηεηάεά ΡΓΒοΤίσε ίο ζ Οοηεε&πέ-ΑπιρΙίΤυάβ ίον- 
Ογσΐβ ΕβΤίςυβ ΤβΒδίης" ή ισοδύναμη. Η δοκιμασία διενεργείται κατά τον 
άξονα με μέση σχέση τάσης ίση προς 1 και συντελεστή συγκέντρωσης τάσης 
(ϊ^) ίσο προς 1. Ως μέση τάση ορίζεται η μέγιστη τάση μείον την ελάχιστη 
τάση δια της μέγιστης τάσης. 

β. Σκόνες μεταλλικών κραμάτων ή σωματχδιακό υλικό από υλικά που ορίζονται 
στο σημείο 10002.α., ως εξής: 

1. Παραγόμενες με οποιαδήποτε από τις παρακάτω συνθέοεις: 

Τεχνικέε παοστηοήσειε ; το X ισούται με ένα ή περισσότερα κρουστικά 
στοιχεία. 

α. Κράματα νικελίου (Νί-ΑΙ-Χ, Νί-Χ-ΑΙ) κατάλληλα για εξαρτήματα ή 
μέρη στροβχλομηχανών, δηλαδή με λίγότερα των 3 μη-μεταλλικών 
σωματιδίων (που εχσάγσνταχ κατά την παραγωγική διαδικασία) 
μεγαλύτερα των 100 μικρομέτρων σε 10* κραματικά σωματίδια* 
β. Κράματα νιοβίου (Νό-ΑΙ-Χ ή Νό-Χ-ΑΙ, ί«3-5ί~Χ ή Νό-Χ-51, Νδ-Τί-Χ 
ή Νό X Τί) * ή 

γ. Κράματα τιτανίου (Τϊ-ΑΙ-Χ ή Τί-Χ-ΑΙ)* 

δ. Κράματα αλουμινίου (ΑΙ-Μς-Χ ή ΑΙ-Χ-Μς, ΑΙ-Ζη-Χ ή ΑΙ-Χ-Ζη, ΑΙ-Γθ-Χ 
ή Α1-Χ-Ε6)· ή 

ε. Κράματα μαγνησίου (Μ9 - Α1-Χ ή Μς-Χ-ΑΙ)· και 

2. Παραγόμενα σε ελεγχόμενο περιβάλλον με οποιαδήποτε από τις παρακάτω 
διαδικασίες: 

α. "Ψεκασμό εν κενώ"· 
β. "Ψεκασμό αερίου”* 
γ. "Κυκλικό ψεκασμό"* 
δ. "Ράντισμα βαφής”· 

ε. "Κλώση τάγματος” και "κατακερματισμό"* 
ζ. "Διαχωρισμό τάγματος" και "κατακερματισμό"· ή 
η. "Μηχανική κραματοποίηση"· 

γ. Κραματικά υλικά, υπό μορφή μη κατακερματισμένων φολίδων, ταινιών ή 
ραβδίων ηαραγομένων σε ελεγχόμενο περιβάλλον με "ράντιομα βαφής”, "κλώση 
τήγματος” ή "διαχωρισμό τάγματος", που χρησιμοποιούνται κατά την 
παραγωγή σκόνης μεταλλικών κραμάτων ή σωματιδίακού υλικού όπως ορίζεται 
στο σημείο 10002.β. 

10003 Μαγνητικά μέταλλα, παντός τύπου και μορφής, εμφανίζοντα οποχοδήποτε από 
τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

α. Αρχική σχετική διαπερατότητα 120.000 και άνω καχ πάχος 0,05 ποη και άνω* 


Τεχνικέε παοστηοήσειε : Η μέτρηση της αρχικής διαπερατότητας πρέπει να 
πραγματοποιείται αε πλήρως ανεπτημένα υλικά. 
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β. Κράματα μαγνητικού μετασχηματισμού με: 

1. Κορεσμό μαγνητικού μετασχηματισμού ανώτερο των 5 X ΙΟ" 1 2 - ή 

2. Μαγνητο-μηχανικό συντελεστή ζεύξης ίΚ) ανώτερο του 0,8- ή 

γ. Άμορφες κραματικές ταινίες με: 

1. Περιεκτικότητα σε σίδηρο, κοβάλτιο ή νικέλιο τουλάχιστον 75%* και 

2. Μαγνητική επαγωγή κορεσμού (Β,) 1,6 Τ και άνω, και: 
α. Πάχος λωρίδων 0,02 ππ\ και κάτω* ή 

β. Ηλεκτρική ειδική αντίσταση 2 X 10’* οΗη.οιη και άνω. 

1ύ004 Κράμοτα ουρανίου-τιτανίου ή κράματα βολφραμίου με ”μήτρα" βασιζόμενη σε 
σίδηρο, νικέλιο ή χαλκό, με: 

α. Πυκνότητα ανώτερη του 17,5 ς/ση 1 · 

β. Όριο ελαστικότητας ανώτερο του 1,250 ΜΡα* 

γ. Απώτερη αντίσταση εφελκυσμού ανώτερη των 1,270 ΜΡα* και 

δ. Επιμήκυνση ανώτερη του 8%. 

10005 "Υπεραγώγιμοι" "σύνθετοι" αγωγοί σε μήκη ανώτερα των 100 πι ή μάζα 
ανώτερη των 100 ς, ως εξής: 

α. Πολυ-νηματικοί "υπεραγώγιμοι" "σύνθετοι" αγωγοί περιέχοντες ένα ή 
περισσότερα νήματα νιοβίου-τιτανίου: 

1. Ενσωματωμένα σε μια "μήτρα" πλήν αυτών που αποτελούνται από χαλκό ή 
χαλχοψόρες μικτές "μήτρες"· ή 

2. Με επιφάνεια διατσμής μικρότερη του 0,28 X 10"* ππι* (6 μικρόμετρα σε 
διάμετρο, για τα στρόγγυλα νήματα)· 

β. "Υπεραγώγιμοι" "σύνθετοι" αγωγοί αποτελούμενοι από ένα ή περισσότερα 
"υπεραγώγιμα" νήματα εκτός αυτών που αποτελούνται από νιόβιο-τιτάνιο: 
1. Με "κρίσιμη θερμοκρασία" σε μηδενική μαγνητική επαγωγή, ανώτερη των 
9,85 Κ (-263,31* Ο αλλά κατώτερη των 24 Κ 
(-249,16* Ο· 

2. Με επχράνεια διατομής μικρότερη των 0,2Θ X 10** ιμ»** και 

3. Παραμένονχα σε "υπεραγώγιμη” κατάσταση σε θερμοκρασία 4,2 Κ {- 
268,96* Ο) όταν εκτεθούν σε μαγνητικά πεδίο που αντιστοιχούν σε 
μαγνητική επαγωγή 12 Τ. 

10006 Ρευστά και υλικά λίπανσης, ως εξής: 

α. Υδραυλικά ρευστά περιέχοντα, ως κύρια συστατικά, οποιοδήποτε από τις 
εξής ουσίες ή υλχκά: 

1. Έλαια συνθετικών υδρογονανθράκων ή έλαια πυρττιούχοΛΓ 
υδρογονανθράκων με: 

α* Σημείο ανάφλεξης ανώτερο των 477 Κ (204* Ο* 
β. Σημείο ροής σε 239 Κ (-34* Ο και κάτω- 
γ. Δείκτη ιξώδους 75 και άνω· και 
δ. θερμική σταθερότητα στους 616 Κ (343* Ο* ή 

ΣΗΜΕΙΟΣΗ : Για τους σκοπούς του ΙΟΟΟδ.α.Ι., τα έλαια πυριτιούχων 

υδρογονανθράκων περιέχουν αποκλειστικά και μόνον 
πυρίτιο, υδρογόνο και άνθρακα. 

2. Χλωροφθοράνθρακες με: 

α. Χωρίς σημείο ανάφλεξης· 

β. Εγγενή θερμοκρασία ανάφλεξης ανώτερη των 977 Κ 
(704* Ο' 

γ. Σημείο ροής 219 Κ (-54° 0) και κάτω· 
δ. Δείκτη ιξώδους 80 και άνω- και 
ε. Σημείο ζέσεως οε 473 Κ (200° Ο και άνω· 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για τους σκοπούς του 1ύ006.α.2, οι χλωροφθοράνθρακες 

περιέχουν αποκλειστικά άνθρακα, φθόριο και χλώριο. 
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β. Τα λιπαντιχά υλικά που περιέχουν, ως κύριο συστατικό τους οποιοδήποτε 
από τις εξής ουσίες ή υλικά: 

1. Αιθέρες ή θειο-αιθέρες του φαινυλενίου ή του αλκυλοφαινυλενίου ή 
μίγματά τους περιέχοντα περισσότερες από δύο αιθερικές ή θειο- 
αιθερχκές ομάδες ή μίγματά τους· ή 

2. Φθοριωμένα σιλικονούχα ρευστά με κινηματικό ιξώδες κατώτερο των 
5.000 Γπττι 1 /5 (5.000 οβηέίδτοΐίβί) μετρούμενο σε 298 X (25* Ο) * 

γ. Ρευστά απόσβεσης ή επίπλευσης με καθαρότητα ανώτερη των 99,8%, 
περιέχοντα λιγότερα από 25 σωματίδια των 200 μικρομέτρων ή μεγαλύτερα 
ως προς το μέγεθος, ανά 100 πϋ. και παρασκευασμένα από τα παρακάτω 
προϊόντα ή υλικά με περιεκτικότητα τουλάχιστο 65%: 

1. Διβρωμοτετραφθοροαιθάνιο* 

2. Πολυχλωροτοιφθοροαιθυλένιο (ελαιώδεις και κηρώδεις τροποποιήσεις 
μόνο)· ή 

3. Πολυβρωμοτριφθοροαιθυλένιο· 

Τεχνικέο παρατηρήσεις : 

Για τους σκοπούς του 10006: 

α. Το σημείο ανάφλεξης προσδιορίζεται με την μέθοδο ανοικτού δοχείου 
€1θν«ΐ3ηά όπως περιγράφεται στην προδιαγραφή Α5ΤΜ 1>-92 ή ισοδύναμες. 

β. Το σημείο ροής προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο που 
περιγράφεται στην προδιαγραφή Α5ΤΜ Ώ-97 ή ισοδύναμες. 

γ. Ο δείκτης ιξώδους προσδιορίζεται χρησομοποιώντας τη μέθοδο που 
περιγράφεται στην προδιαγραφή Α5ΤΜ ϋ-2270 ή ισοδύναμες. 


1Ο006 συνέχεια 

δ. Η θερμιχή σταθερότητα προσδιορίζεται με την εξής δοκιμασία ή 
ισοδύναμες: 

Είκοσι πύ. του εξεταζόμενου ρευστού τοποθετείται σε θάλαμο 
ανοξείδωτου χάλυβα τύπου 317 των 46 π\1 που περιέχει ανά ένα 
σφαιρίδιο διαμέτρου 12,5 πυη (ονομαστικής) από χάλυβα εργαλείων Μ-10, 
από χάλυβα 52100 και από ορείχαλκο ναυτικού (60% Ου, 39% Ζη, 0,75% 
5η) . Ο θάλαμος πληρούται με άζωτο, σφραγίζεται στην ατμοσφαιρική 
πίεση και η θερμοκρασία υψώνεται και διατηρείται στους 644 ± 6 Κ 
(371 ± 6* Ο για έξι ώρες. Το δείγμα θα θεωρηθεί ως σταθερό από 
θερμική άποψη, μετά το πέρας της παραπάνω διαδικασίας, αν όλες οι 
εξής συνθήκες έχουν ικανοποιηθεί: 

1. Η κατά βάρος απώλεια κάθε σφαιριδίου είναι μικρότερη από 10 
ης/ιαια 1 σφαιρικής επιφάνειας· 

2. Η μεταβολή στο αρχικό ιξώδες όπως προσδιορίστηκε σε 311 Κ (38 
Ο είναι μικρότερη από 25%· και 

3. Ο ολικός αριθμός οξέος ή βάσεως είναι μικρότερος από 0,40. 

ε. Η εγγενής θερμοκρασία ανάφλεξης προσδιορίζεται με τη μέθοδο που 
περιγράφεται στην προδιαγραφή Α5ΤΜ Ε-659 ή ισοδύναμες. 

10007 Υλικά με βάση τα κεραμικά, μη "σύνθετα” κεραμικά υλικά, σύνθετα υλικά 
με "μήτρα" από κεραμικά και πρόδρομες ουσίες, ως εξής: 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ 10107 

α. Βασικά υλικά από απλά ή σύνθετα βορίδια του τιτανίου με μεταλλικές 

προσμίξεις, εξαιρουμένων των σκοηούμενων προσμίξεων, κατώτερες των 5,000 
ρρη, με μέση διάσταση σωματιδίων ίση ή μικρότερη των 5 υγρομέτρων και 
όχι περισσότερα των 10% των σωματιδίων μεγαλύτερα των 10 μικρομέτρων* 
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β. Μη "σύνθετα" κεραμικά υλικά σε ακατέργαστη ή μη κατεργασμένη μορφή, 
εξαχρουμένων των λειαντικών, αποχελούμενα από βορίδχα του τιτανίου με 
πυκνότητα 98% και άνω της θεωρητικής. 

εξαιρούνται : 

Λειαντικά- 

γ. "Σύνθετα" υλικά από κεραμικό-κεραμικό με γυαλί ή με "μήτρα" οξειδίων και 
ενισχυμένα με ίνες οποιοσδήποτε σύνθεσης από-τις παρακάτω: 

1. 5χ-Ν* 

2. 5Ϊ-0* 

3. 5Ϊ-Α1-0-Ν- ή 

4. 5Ϊ-0-Ν* 

δ. "Σύνθετα" υλικά από κεραμικό-κεραμικό, με ή χωρίς συνεχή μεταλλική φάση, 
περχέχοντα λεπτώς κατανεμημένα σωματίδια ή φάσεις από οπσιοδήποτε ινώδες 
ή τρίχινο υλικό, στο οποίο καρβίδια ή νιτρίδια του πυριτίου, του 
ζχρκονίου Λ του βορίου αποτελούν τη "μήτρα"· 

1Θ007 συνέχεια 

ε. Πρόδρομα υλικά (δηλαδή, ειδικά πολυμερή ή όργανό-μεταλλχκά υλικά) για 
την παραγωγή οποιοσδήποτε φάσης ή φάσεων από τα υλικά που αναφέρονται 
στο σημείο 10007.γ·, ωε εξής: 

1. Πολυδιοργανοσιλάνια (για την παραγωγή καρβιδίου του πυριτίου)· 

2. Πολυσιλαζάνια (για την παραγωγή νιτριδίων του πυριτίου)- 

3. Πολυκαρβοσιλαζάνια (για την παραγωγή κεραμικών από πυριτχούχες, 
ανθρακούχες και αζωτούχες ουσίες). 

1Θ008 Μη φθοριωμένες πολυμερείς ουσίες, ως εξής: 

α. 1. Βισμαλεϊμίδια· 

2. Αρωματικά πολυαμίδια-ιμίδια* 

3. Αρωματικά πολυϊμίδια· 

4. Αρωματικά πολυαιθεριμίδχα δχαθέχοντα σημείο υαλώδους μετάπτωσης (Τ β ) 
ανώτερο των 503 Κ (230* Ο μετρούμενο με την υγρά μέθοδο* 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο σημείο 10008.α δεν ελ.έγχονται οι μη τηκόμενες σκόνες 

πιεστικού εκμαγείου ή διάφορα προϊόντα εκμαγείου. 

β. θερμοπλαστικά συμπολυμερή υγρών κρυστάλλων και με θερμοκρασία θερμικής 
παραμόρφωσης ανώτερη των 523 Κ (250* Ο μετρούμενη σύμφωνα με την 
προδιαγραφή Α5ΤΜ ϋ-648, μέθοδο Α, ή ισοδύναμες με φόρτιση 1,82 Μ/γτει^ και 
αποχελούμενα οπό: 

1. Κάποιο από τα εξής: 

α. Φαχνυλένιο, διφαινυλένιο ή ναφθαλένιο* ή 

β. Υποκαχεστημένα’ φαινυλένια διφαινυλένια ή ναφθολένια μεθυλίου, 
τριτοταγούς βουτυλίου ή φαινυλίου- και 

2. Κάποιο από τα εξής οξέα: 
α. Τερεφθαλικό οξύ· 

β. 6-υδροξυ-2 ναφθοϊκό οξύ· ή 
γ. 4-υδροξυβενζοϊ.κό οξύ* 

γ. Αχθερχκές κετόνες του πολυαρυλενίου ως εξής: 

1. Πολυαιθερικές αιθερικές κετόνες (ΡΕΕΚ)* 

2. Πολυαιθερικές κετόνες κετόνες (ΡΕΚΚ)- 

3. Πολυαιθερικές κετόνες (ΡΕΚ)' 

4. Πολυαιθερικές κετόνες αιθέρων κετόνης κετόνης (ΡΕΚΕΚΚ)· 

δ. Πολυαρυλενικές κετόνες- 

ε. Πολυαρυλενικά αουλφίδια, όπου η ομάδα του αρυλενίου είναι διφαινυλένιο, 
τριφαινυλένιο ή συνδυασμός τους· 
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ζ, Πολυδιφαινυλενικοί αιθέρες σουλφόνης. 


10009 Μη επεξεργασμένα φθοριούχες ουσίες, ως έξης: 

α. Συμπολυμερή φθοριούχου βινυλιδενίου διαθέτοντα 75% και άνω βήτα 
κρυσταλλική δομή, χωρίς επιμήκυνση* 

β. φθοριωμένα πολυϊμίδια περιέχοντα 30% και άνω συνδεδεμένου φθορίου* 

’γ. φθοριωμένα ελαστομερή του φωσφαζενίου περιέχοντα 30% και άνω 
συνδεδεμένου φθορίου. 

10010 "Ινώδη ή νηματώδη υλικά" τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν οε οργανικές 
"μήτρες", μεταλλικές "μήτρες" ή ανθρακικές "μήτρες" "συνθέτων" δομών ή 
ελασμάτων, ως εξής: 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ 10210. 

α. Οργανικά "ινώδη ή νηματώδη υλικά" ί εΕαιοείται το πολυαιθυλένιο) με: 

1. "Ειδικό συντελεστή" {δρβσϊίίσ Γηοάυΐυε), ανώτερο του 12,7 X 10 6 πν και 

2. "Ειδική αντίσταση εφελκυσμού” ανώτερη του 23,5 X ΙΟ 4 ιη* 

β. Ανθρακούχα "ινώδη ή νηματώδη υλικά" με: 

1. "Ειδικό συντελεστή" ανώτερο του 12,7 X 10* ιη· και 

2. "Ειδική αντίσταση εφελκυσμού" ανώτερη του 23,5 X ΙΟ 4 η* 

Τεχνική παοατήοηση : Οι ιδιότητες των υλικών που περιγράφονται στο σημείο 
ΙΟΟΙΟ.β. προσδιορίζονται σύμφωνα με τις συνιστώμενες μεθόδους 5Α0ΜΑ 
<5υρρ1ίβΓ3 α£ Αάναηοε Οσιηροδΐίβ Μετβχίεΐδ) 5ΚΜ 12 έως 17, ή ισοδύναμες 
δοκιμασίες εφελκυσμού, όπως αυτή που περιγράφεται στο ύβρβηβεβ 
ΙηάυδέΓίεΙ δέεηάεΓά ύΙ3-Κ-7601, παράγραφος 6.6.2., και βασίζεται σε 
μέσες τιμές παρτίδων. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στο σημείο ΙΟΟΙΟ.β. δεν ελέγχονται υφάσματα κατασκευασμένα 

από "ινώδη ή νηματώδη υλικά" για την επισκευή τμημάτων 
αεροπλάνων ή ελασμάτων στα οποία το μέγεθος των επιμέρους 
φύλλων δεν υπερβαίνει τα 50 αη X 90 οπν. 

γ. Ανόργανα "ινώδη ή νηματώδη υλικά" με: 

1. "Ειδικό συντελεστή" ανώτερο του 2,54 X 10* πν και 

2. Σημείο τήξεως, αποσύνθεσης ή εξάχνωσης ανώτερο των 1.922 X (1649“ Ο 
σε αδρανές περιβάλλον* 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : στο 10010.γ. δεν ελέγχονται: 

1. Ασυνεχείς, πολυφασικές, πολυκρυσταλλικές ίνες αλουμίνας υπό μορφή 
τεμαχισμένων ινών ή τυχαίας διαστρωμάτωσης, που περιέχουν 3% κατά 
βάρος ή περισσότερο πυριτικά με "ειδικό συντελεστή" μικρότερο του 
10* X 10* η* 

2. Ίνες μολυβδαινίου καχ κραμάτων μολυβδαινίου* 

3. Ίνες βορίου* 

4. Ασυνεχείς κεραμικές ίνες με σημείο τήξεως, αποσύνθεσης ή 
εξάχνωσης κατώτερο των 2.043 Κ {1.770* 0) σε αδρανές περιβάλλον. 

δ, "Ινώδη ή νηματώδη υλικά": 

1. Αποτελούμενα από οποιοδήηοτε από τα εξής: 

α. Πολυαιθεριμίδια όπως προσδιορίζονται στο σημείο 10008. α* ή 
β. Υλικό όπως προσδιορίζονται οτο σημείο 10008.6., γ., δ., ε. ή ζ.* 
ή 

2. Αποτελούμενα από υλικά όπως αυτά προσδιορίζονται στο σημείο 
ΙΟΟΙΟ.δ.Ι.α. ή β. και "διαπλεγμένα" με άλλες ίνες που ορίζονται οτο 
σημείο 10010.α., β. ή γ.* 

1Ο010 συνέχεια 


ε. 


Ίνες προ-εμποτισμένες σε φυσικές ή μη ρητίνες (προ-εμποτίσματο) , 
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μεταλλικές ίνες ή ίνες εηιχρισμένες με άνθρακα (προ-μορφώματα), προ- 
μορφώματα ανθρακούχων ινών, ως εξής: 

1. Κατασκευασμένες οπό "ινώδη ή νηματώδη υλικά" όπως προσδιορίζονται 
οτο σημείο 10010.α, β. ή γ.· 

2. Κατασκευασμένες από οργανικά ή ανθρακούχα "ινώδη ή νηματώδη υλικά": 
α. Με "ειδική αντίσταση εφελκυομού" ανώτερη του 17.7X10* τη· 

β. Με "ειδικό συντελεστή" ανώτερο του 10,15X10* πτ 
γ. Μη προσδιοριζόμενο στο σημείο ΙΟΟΙΟ.α.ή β.· και 
6. Όταν είναι εμποτισμένα με υλικά που προσδιορίζονται στο σημείο 
10008 ή 10009.β., ή εμποτισμένα με φαχνολικές ή εποξεικές 
ρητίνες, εμφονίζοντα σημείο υαλώδους μετάπτωσης (Τ 5 ) ανώτεοο των 
383 Κ (110* 0). 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στο σημείο 10010.ε. δεν ελέγχονται τα "ινώδη ή νηματώδη 

υλικά" (προ-εμποτίσματα) με μήτρα εποξεικής ρητίνης 
εμποτισμένης με άνθρακα για την επισκευή τμημάτων 
αεροσκαφών ή ελασμάτων, στα οποία το μέγεθος των επχμέρους 
ψύλλων του προ-εμηοτίσματος δεν υπερβαίνει τα 50 αη X 90αη. 


1Ω101 Υλικά και συστήματα χαμηλής ανχχνευσιμότητας όπως η ανακλαστικότητα 

ραντάρ, η ταυτότητα σε υπεριώδη/υπέρυθρα και οι ακουστικές ταυτότητες, 
εκτός εκείνων που προσδιορίζονται στο σημείο 10001, και μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στους "πυραύλους" και οτα υποσυστήματά τους. 


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 


1. Στο σημείο 10101 περιλαμβάνονται : 

α. Δομικά υλικά και επιχρίσματα ειδικά σχεδιασμένα νχα χαμηλή 
ανακλαστικότητα ραντάρ· 


β. Επιχρίσματα, συμπεριλαμβανομένων καχ μορών, εχδικά 
σχεδιασμένα για χαμηλή ή σκοπούμενη ανακλασιμότητα ή 
εκπομπή σε μικροκύματα, στις υπεριώδεις ή υπέρυθρες 
περιοχές του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. 

2. Στο σημείο 1 0101 δεν περιλαμβάνονται επιχρίσματα που 
χρησιμοποιούνται ειδικά για τον θερμχκό έλεγχο των 
δορυφόρων. 


10107 Γραφιτικά και κεραμικά υλικά, ως εξής: 

α. Χύδην λεπτόκοκκοι σνακρυαταλλωμένοι γραφίτες εμφανίζοντες γενική 
πυκνότητα 1,72 ς/σιη 5 και άνω, μετρούμενη οε 2ΒΒ Κ (15" Ο), μεδισατάσεις 
σωματιδίων το πολύ 100 ιηΙσΓοιηβΤΓεε, πυρολυτικοί ή ινώδεις ενισχυμένοι 
γραφίτες, χρησιμοποιούμενοι σε ακροφύσία πυραύλων καχ οε ρόγχε. οχημάτων 
επαναφοράς στην ατμόσφαιρα- 

β. Κεραμικά σύνθετα υλικά (με διηλεκτρική σταθερά μικρότερη του 6 σε 
συχνότητες από 100 Ηζ έως 10.000 ΜΗζ), που χρησιμοποιούνται επίσης οε 
σφαιρικούς θόλους, και χύδην επεξεργάσιμο κεραμικό ενχσχυμένο με 
πυριτιούχα καρβίδια χωρίς θερμική επεξεργασία, που χρησιμοποιείται σε 
ρύγχη οχημάτων επανοφοράς. 

10115 Προωθητικά και χημικές ουσίες γχα ηροωθητχκά, ως εξής: 

α. Προωστικές ουσίες: 

1. Σκόνη σφαιρικού αλουμινίου, εκτός αυτής που αναφέρεται στο ΜίΙϊΤ&Γγ 
Οοοάδ ΟοηΤΓοΙί, με σωματίδια ενιαίας διαμέτρου 500 μικρομέτρων και 
περιεκτικότητα κατά βάρος σε αλουμίνιο 97% και άνω· 

2. Μεταλλικά καύσιμα, εκτός αυτών που αναφέρονται στο ΚίΙχτ&Γγ Ωοοάδ 
ΟοηΤΓοίΒ, οε σωματίδιο διαστάσεων κάτω των 500 μικρομέτρων, 
σφαιρικά, κονιορτοποιημένα, σφαιροειδή, σε φολίδες ή αλεσμένα, 
περιέχοντα από τα παρακάτω υλικά σε αναλόγιό 97% κατά βάρος κατ άνω: 
α. Ζιρκόνιο· 
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β. Βηρύλλιο- 
γ. Βόριο* 
δ. Μαγνήσιο* 
ε. Ψευδάργυρο* 

οχ. Κράμαχα μετάλλων που προοδιορίζονχαχ σχο σημείο ο. έως ε. 

παραπάνω* ή 
ζ. Μίγμαχα μετάλλων* 

3. Υγρά οξειδωχχκά ως εξής: 
α. Τρχοξείδχο χου διαζώχου* 

β. Διοξείδιο χου σζώχου/χεχραοξείδχο χου διαζώχου* 
γ. Πενχοξείδιο χου διαζώχου* 

β. Πολυμερείς ουσίες: 


χ. Πολυβουχαδιένιο με χελική κορβοξυλική ομάδα (ΟΤΡΒ)* 

2. Πολυβουχαδιένιο με χελική υδροξυλική ομάδα, εκχός " ουχών που 
προσδιορίζονται σχο ΜίΙίΧβΓγ 0οοά3 ΟοπΧγοΙβ* 

3. Πολυβουταδιένιο-ακρυλικό οξύ ( ΡΒΑΑ)* 

4. Πολυβουχαδιένιο-ακρυλικό οξύ-ακρυλονιχρίλιο (ΡΕΑΝ)* 
γ. 'Αλλα προωθηχιχά πρόσθεχα και ουσίες: 

1. Βουχακένιο* 

2. Δχνχχρχκή χρχαχθυλενογλυκόλη (ΤΕΟΟΝ)* 

3. 2-Νιχροδΐφαινυλαμίνη. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Γχα προωθηχικά και χημικές ουσίες προωθηχικών που δεν 
πρσσδιορίζονχαι εδώ, βλέπε χο ΜίΙχΧβεγ 6οοά3 ΟοηΧτοΙδ. 

10116 Χάλυβες μαρχενγήρανσης (χάλυβες γενικά χαρακχηρχζόμενοι από υψηλή 
περιεκχχκόχηχα σε νικέλιο, πολύ χαμηλή περιεχχικόχηχα σε άνθρακα και χρήση 
υποκαχασχάχων σχοχχείων ή ιζημάχων για χη δημχουργία γήρανσης-σκλήρυνσης) 
έχονχες χε,λχκή ανχίσχαση εφελκυομού 1500 ΜΡα και άνω, μεχρούμενη σε 293 Κ 
(20’ Ο , υπό μορρή φύλλων, πλακών ή σωλήνων με πάχος χοιχώμαχος ή πλάκας 
ίσο ή καχώχερο χων 5 π»η. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ 10216. 

10117 3ολφοάμιο, μολυβδαίνιο και κράμαχα αυχών χων μεχάλλων υπό μορφή 
ομοιόμορφων σφαιρικών ή -κονιορχοποιημένων σωμαχιδίων δχαμέχρου 500 
μικρομέχρων και κάχω, καθαρόχηχας 97% και άνω, για χπν παραγωγή οχοιχείων 
σε κχνηχήρες πυραύλων, δπλ. θερμχκά διαφράγμαχα, προίάνχα ακροφυσίων, 
σχόμια ακροφυσίων και επιφάνειες ρύθμισης χου προωσχικού κύμαχος. 

10202 Κράμαχα, εκχός αυχών που αναφέρονχαι σχο σημείο 10002.α.2.γ. ή δ. ως εξής: 

α. Κράμαχα αλουμινίου εμφανίζονχο χελική ανχίσχαση εφελκυομού 460 ΜΡα και 
άνω σε 293 Κ (20° Ο, υπό μορφή σωλήνων ή σχερεών σωμάτων 
(περιλαμβανομένων και χων σφυρηλάχων) εξωτερικής διαμέτρου 75 ιωη και 
άνω* 

β. Κράμαχα τιτανίου εμφανίζονχα χελική ανχίσχαση εφελκυομού 900 ΜΡα και 
άνω, σε 293 Κ (20* Ο, υπό μορφή σωλήνων ή σχερεών σωμάτων 

(συμπεριλαμβανομένων και χων σφυρηλάχων) με εξωτερική διάμετρο 75 π\πν 
και άνω* 

ΤΓχνική παρατήρηση : Η φράση "κράματα εμφανίζονχα" αναφέρεχαι σε κράμαχα 
πρίν ή μετά από χη θερμική επεξεργασία τους. 

10210 "Ινώδη ή νηματώδη υλικά", εκχός αυχών που αναφέρονχαι σχο σημείο 10010.α, 
ή β., ως εξής: 

α. "Ινώδη ή νηματώδη υλικά" από άνθρακα ή αραμίδια εμφανίζονχα "ειδχκό 
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συντελεστή" 12,7 X ΙΟ 6 λ και άνω ή "ειδική αντίσταση εφελχυσμού" 23,5 
X 10* π) και άνω* ή 

β. Υαλώδη "ινώδη ή νηματώδη υλικά" εμιφανίζοντα "ειδικό συντελεστή” 3,18 X 
10 β ία και άνω χαι "ειδική αντίσταση εφελκυσμού’* 7,62 X 10* ιη και άνω* 

10216 Χάλυβας μσρτενγήρσνσης, εκτός αυτού που αναφέρεται στο σημείο 10116, 

εμφανίζων τελική αντίσταση εψελκυσμού 2.050 ΜΡα και άνω, σε 296 Κ (20* Ο* 
εΐοιοσύντοι : 

Προϊόντα των οποίων καμία γραμμική διάσταση δεν υπερβαίνει τα 75 ιητη. 

Τεχνική παοατήσηση : Η φράση "χάλυβας μαρτενγήρανσης εμφανίζων" αναφέοεται 
σε χάλυβα μαρτενγήρανσης πριν ή μετά από τη θερμική επεξεργασία. 

10225 Βόριο και προϊόντα βορίου, μείγματα και φορτισμένα υλικά οτα οποία το 
ισότοπο βόριο-10 υπερβαίνει το 20% κατά βάρος σε σχέση προς το συνολικό 
περιεχόμενο βορίου. 

10226 Βολφράμιο, ως εξής: προϊόντα κατασκευασμένα από βολφράμια, καρβίδισ του 

βολφραμίου ή κράματα βολφραμίου (περιέχοντα περισσότερο από 90% 
βολφράμιο), έχοντα μάζα μεγαλύτερη των 20 Κς και κοίλη κυλινδρική συμμετρία 
{περιλαμβανομένων και κυλινδρικών τμημάτων) εσωτερικής διαμέτρου 
μεγαλύτερης των 100 πιιη αλλά όχι ανώτερης των 300 πιπτ 
εΕαιοούνται : 

Μέρη ειδικά σχεδιασμένα να χρησιμοποιηθούν ως βάρη ή ως σκόπευχρα ακτινών 
Υ· 

10227 Ασβέστιο (υψηλής καθαρότητας) περιέχον λιγότερο από 1000 ρρπι κατά βάρος 
μεταλλικές προσμίξεις διαφορετικές από μαγνήσιο καχ λιγότερα από 10 ρριη 
βορίου. 

10228 Μαγνήσιο (υψηλής καθαρότητας) περιέχον λιγότερο από 200 ρρπι κατό βάαος 

μεταλλικές προσμίξεις, πλήν του ασβεστίου, και λιγότερο από 10 ρρπι 
βορίου. 

10229 Βισμούθιο υψηλής καθαρότητας (99,99% και άνω) με πολύ χαμηλό [Ν2.3] 
περιεχόμενο σε άργυρο (λιγότερο από 10 ρρπι) . 

10230 Μεταλλικό βηρύλλιο, κράματα περιέχοντα περισσότερο από 50% βηρύλλιο κατά 
βάρος, ουσίες ηεριέχουσες βηρύλλιο και υλικά κατασκευασμένα από βηρύλλιο* 

εΕαιοούνται : 

α. Μεταλλικά παράθυρα για μηχανήματα αχτίνων X* 

β. Οξείδια σε επεξεργασμένα ή ημιεπεξεργασμένα προϊόντα ειδικά σχεδιασμένα 
για εξαρτήματα ηλεκτρονικής ή ως υποστρώματα ηλεκτρονικών δικτύων* 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στο σημείο αυτό ελέγχονται επίσης απορρίμματα και οποκόμυατα 
περιέχοντα βηρύλλιο όπως προσδιορίζεται παραπάνω* 

10231 Μεταλλικό άφνιο, κράματα και προϊόντα αφνίου περιέχοντα περισσότερο οπό 
60% κατό βάρος άφνιο και προϊόντα αυτών. 


10232 Ήλιο σε οποιαδήποτε μορφή, ισοτοπικά εμπλουτισμένο οε ισότοπο ήλιο*-3 
αναμεμιγμένο ή μη με άλλα υλικά ή περιεχόμενο σε οποιαδήποτε συσκευή ή 
μηχανισμό* 

εΕαιοούνται : 

Προϊόντα ή μηχανισμοί περιέχοντα λιγότερο από 1 φ ηλίου-3. 

10233 Λίθιο, ως εξής: 

α. Μεταλλικό λίθιο, υδρίδια ή κράματα περιέχοντα λίθιο, εμπλουτισμένο 
σε ισότοπο *ίϊ σε συγκεντρώσεις υψηλότερες από αυτές της ατμόσφαιρας 
(7,5% σε εκατοστιαία ποσοστά ατόμων}* 
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β. Κάθε άλλο υλικό που περιέχει λίθιο εμπλουτισμένο σε ισότοπο 6 
(περιλαμβάνονται ουσίες, μίγματα και συμπυκνώματα)· 

Ε.ΕαώΡ_ούγχαι : 

*ίί ενσωματωμένο σε δοσίμετρα θερμοφωτσύγειας. 

10234 Ζιρκόνιο ως εξής: μεταλλικό, κράματα αλουμινίου περιέχοντα περισσότερο 
από 501 κστό βάρος και προϊόντα στα οποία η σχέση συγκέντρωσης αρνίου 
προς ζιρκόνιο είναι μικρότερη από 1 προς 500 μέρη κατά βάρος, και προϊόντα 
κατασκευασμένα πλήρως από αυτά* 

Γ^ηΐοείται : 

Ζιρκόνιο υπό μορφή φύλλων των οποίων το πάχος δεν υπερβαίνει τα 0,10 ποη. 

τημΒΙΟΣΗ : Στο σημείο αυτό ελέγχονταο απορρίμματα και αποκόμματα περιέχοντα 
ζιρκόνιο, όπως αναφέρεται παραπάνω. 

10235 Τρίτια, προϊόντα τριτίου και μείγματα περιέχοντα τρίτιο στο οποίο η 
σχέση ατόμων τριτίου προς υδρογόνο υπερβαίνει το 1 προς 1000· 

γΕ'οί οούνται : 

Προϊόντα ή συσκευές περιέχοντα όχι περισσότερο από 40 Οί τριτίου υπό 
οποιαδήποτε χημική ή φυσική μορφή. 

10236 Ραδιονουκλίδια εκπομπής ακτίνων άλφα με χρόνο ημιζωής άλφα 10 ημερών ή 
περισσότερο αλλά μικρότερο των διακοσίων ετών, περιλαμβανομένου και του 
εξοπλισμού, των ουσιών και των μιγμάτων που περιέχουν αυτά τα 
ραδιονουκλίδια, ολικής άλφα ενέργειας 1 αυτίε ανά χιλιόγραμμο (37 ΟΒς/Κς) 
ή ανώτερη· 

εΤαιοοΰνται : 

Συσκευές περιέχουσες λιγότερο από 100 πνϋϋαυΓίβ (3, < 5Βς) ενέρνετας άλφα 
ανά συσκευή. 

10237 ?άδιο-226· 

εταλΟΕίται : 

Το ράδιο που περιέχεταχ σε ιατρικές συσκευές. 

10238 Τριφθορτούχο χλώριο (ΟίΤ») . 

10239 Ισχυρά εκρηκτικά, εκτός αυτών που καθορίζονται στο ΧιϋτΕΓγ Οοοάί 
ΟοηΤτοΙδ, ή ουσίες ή μίγματα περιέχοντα περισσότερο από 2% εξ αυτών, με 

χρυοταλλική πυκνότητα μεγαλύτερη του 1,6 ςτη ανά αιη 3 και εμφανίζοντ*α 
ταχύτητα έκρηξης μεγαλύτερη των 8.000 ιη/δ. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βλέπε επίσης ΜΙΕΙΤΑΚΥ 000ϋ5 ΟΟΝΤΚΟΔ5. 

10350 Χημικές ουσίες οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρόδρομες ουσίες 
χημικών τοξικών παραγόντων ως εξής: 

1. θειοδιγλυκόλη (111-48-8) 

2. Οξυχλωριούχος φώσφορος (10025-87-3) 

3. Μεθυλοφωοφονικό διμεθύλίο (756-79-6) 

4. Βλέπε ΜΙΙίΙΤΑΚΥ 00005 ΟΟΝΤΗΟΣ5 για το 
φωσφονυλδίφθοριούχο μεθύλιο (676-99-3) 

5. Φωοφονυλδιχλωριούχο μεθύλιο (676-97-1) 

6. φωοφορώδες διμεθύλίο (868-85-9) 

7. Τριχλωριούχος φώσφορος (7719-12-2) 

8. Φωσψορώδες τριμεθύλιο (121-45-9) 

9. Χλωριούχο θειονύλιο (7719-09-7) 

10. 3-υδροξυ-1-μεθυλοπιπεριδίνη (3554-74-3) 

11. Ν,Ν-Διισοπροηυλ-(βήτα)-αμινοαιθυλοχλωρίδχο (96-79-7) 

12. θειόλη του Ν, Ν-διισοπροπυλ-(βήτα)-αμινοαχθανίου (5842-07-9) 

13. 3-Κινουοκλιδινόλη (1619-34-7) 

14. Φθοριούχο κάλίο (7789-23-3) 

15. 2-Χλωροαιθανόλη (107-07-3) 

16. Διμεθυλαμίνη (124-40-3) 
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17. Αιθυλοφωοφανικό διαιθύλιο (78-38-6) 

18. Ν,Ν-διμεθυλαφωσφσραμιδικό διαιθύλιο (2404-03-7) 

19. Φωσφορώδες διαιθύλιο (762-04-9) 

20. Υδροχλωρική διμεθυλαμίνη (506-59-2) 

21. Διχλωριούχο αιθυλοφωσφίνύλίο (1498-40-4) 

22. Διχλωριούχο αιθυλοφωοφονύλιο (1066-50-8) 

23. Διψθοριούχο αιθυλοφωοφονύλιο (753-98-0) 

24. Υδροψθόριο (7664-39-3) 

25. Βενζυλικό μεθύλιο (76-89-1) 

26. Διχλωριούχο μεθυλοφωοφινύλιο (676-83-5) 

27. Ν, Ν-διισοπροπυλ- (βήτα) -αμινοαιθανόλη (96-80-0) 

28. Πινακολυλική αλχοόλη (464-07-3) 

10350 συνέχεια 

29. Βλέπε ΜΙΔΙΤΑΚΥ <300ϋ5 00ΝΤΗ015 για το 

Μεθυλοφωσφονικό ο-αιθυλ-2-διΐσοπροπυλαμινοαχθύλιο 157856-11-8) 

30. Φωσφορώδες τριαιθύλιο (122-52-1) 

31. Τριχλωρχούχο αρσενικό (7784-34-1) 

32. Βενζυλικό οξύ (76-93-7) 

33. Μεθυλοφωσφονικό διαιθύλιο (15715-41-0) 

34. Αιθυλοφωσφονικό διμεθύλιο (6163-75-3) 

35. Διφθοριούχο αιθυλοφωσφίνύλίο (430-78-4) 

36. Διφθοριούχο μεθυλοφωοφινύλιο (753-59-3) 

37. 3-Κινουκλιδόνη (3731-38-2) 

38. Πενταχλωριούχος φώσφορος (10026-13-8) 

39. Πινακολόνη (75-97-8) 

40. Κυανιούχο κάλιο (151-50-8) 

41. Διφθοριούχο κάλιο (7789-29-9) 

42. Υδροφθοριούχο αμμώνιο (1341-49-7) 

43. Φθοριούχο νάτριο (7631-49-4) 

44. Διφθοριούχο νάτριο (1333-83-1) 

45. Κυανιούχο νάτριο (143-33-9) 

46 Τριαιθανολαμίνη (102-71-6) 

47. Πενχαθειοϋχος φώσφορος (1314-80-3) 

48. Δι-ισοπροηυλαμίνη (108-18-9) 

49. Διαιθυλαμινοαιθανόλη (100-37-8) 

50. θειούχο νάτριο (1313-Β2-2) 

51. Μονοχλωριούχο θείο (10025-67-9) 

52. Διχλωριούχο θείο (10545-99-0) 

53. Υδροχλωρική τριαιθανολαμίνη (637-39-6) 

54. Υδροχλωρικά Ν,Ν-διιοοπροπυλ- (βήτα)-αμινοαιθυλοχλωρίδιο (4261-68-1) 

10351 Παθογόνα ανθρώπου, ζωονόσοι και "τοξίνες” 

α. Ιοί, φυσικοί, διεγερμένοι ή τροποποιημένοι, υπό μορφή απομονωμένων 
ζωντανών καλλιεργειών ή ως υλικά περιέχον ζώντες οργανισμούς το οποίο 
έχει σκοπίμως ενοφθαλμιστεί ή επιμολυνθεί με τέτοιου είδους 
καλλιέργειες, ως εξής: 

1. Ιός τσικογκούνια (αήϊΚιιηςυηγΒ) 

2. Ιός αιμορραγιχού πυρετού Κογκό-Κριμαίας 

3. Ιός δάγγειου πυρετού 

4. Ιός ανατολικής εγκεφαλίτιδας ιηποειδών 

5. Ιός Ε3οο1& 

6. Ιός Ηϊηέδδη 

7. Ιός ύυηίη 

8. Ιός πυρετού της Λάσσο 

9. Ιός λυμφοκυτταρικής χοριομηνζγγίτιδας 

10. Ιός του Ματσοϋπο (Μ3£σΗυρο) 

11. Ιός του Μάρμπουργκ (ΜοσΒυτς) 

12. Ιός ευλογιάς πιθήκων 

13. Ιός πυρετού του Εΐίέ ν&11βγ 

14. Ιός επιδημικής εγκεφαλίτιδας 

(ρωσικός ιός εγκεφαλίτιδας) 
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15. Ιός ευλογιάς 

16. Ιός εγκεφαλίτιδας ιηηοειδών της Βενεζουέλας 

17. Δυτικός ιός εγκεφαλίτιδας ιηηοειδών 

18. Οιονεί ευλογιά {ΜήίΕβ ροχ) 

19. Ιός κίτρινου πυρετού 

20. Ιός ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας 


10351 συνέχεια 

β. Ρικέτσια, [φυοικοί, διεγερμένοι ή τροποποιημένοι, υπό μορφή απομονωμένων 
ζωντανών καλλιεργειών ή ως υλικό περιέχον ζώντες οργανισμούς οι οποίοι 
έχουν σκοπίμως ενοφθαλμιστεί ή επιμολυνθεί με τέτοιες καλλί^-ργετες] # ως 
εξής: 

1. εοχίβΐΐθ όυιηβτϋ 

2. Ρικέττσια ςυίητβηβ 

3. Ρικέτσια ρτοΜδδεοΚί 

4. Ρικέττοια τϊΐίεττεϋ 

γ. Βακτηρίδια, φυσικά, διεγερμένα ή τροποποιημένα, υπό μορφή απομονωμένων 
ζωντανών καλλιεργειών ή ως υλικό περιέχον ζώντες οργανισμούς οι οποίοι 
έχουν σκοπίμως ενοφθαλμιστεί ή επιμολυνθεί με τέτοιες καλλιέργειες, ως 


εξής: 
1. 

Β3σΐ11υ3 3ητήΓ3σϊ5 

2. 

Βτυαβίΐβ εΡοΓόχΐδ 

3. 

ΒΓυσβ1ΐ3 πνβ1ίέαπ5Ϊ5 

4. 

Βεασβ1ΐ3 δαίδ 

5. 

ΟΗΐ3ΐεγάί3 ρ3ίέέ3σί 

6. 

ΟΙοΒτείάίυπι όοένιϋηυιη 

7. 

ΡΕ3ησί3ε1ΐ3 τυΐ3Γ3Π3ί5 

8 . 

Ρ5βυάοπιοη35 τηβΐΐβί 

9. 

ΡΞβαάοπιοη33 ρ3βυάοπΐ3ΐ1βί 

10. 

Ξ3ΐηοηθ1ΐ3 τγρήί 

11. 

5ήί9β1ΐ3 όγ3βητεΓί3θ 

12. 

νίΒείο σήο1επ3β 

13. 

ΥβΕδϊηίβ ρβΒέίδ 


δ. "Τοξίνες” ως εξής: 

1. Βοτυϋηυχη εοχίηί 

2. (:1θ5τΓίάϊυιτ ρβΓίΓίηςβηε τοχίηε 

3. (:οηοί;οχίπ 

4. Αίοίη 

5. 53χίτοχίη 

6. 5ήϊς3 τοχίη 

7. δΟβρΗγΙοσοοουδ 3υεβα5 τοχίηί 

8. Τβτεοόοτοχίη 

9. νεΓοΡοχίπ 

10 . ΜΐΟΓΟογδΡίη (Ογδηςίηοδϊη). 


10352 


^ 1Κ Ιαί! σθ φίοΓκόίΓ διίγερμένοί ή τροποποιημένοι, υπό μορφή απομονωμένων 
ζωντανών καλλιεργειών ή ως υλικό περιέχον ζώντες οργανισμού^ οι ο. 
έχουν σκοπίμως ενοφθαλμιστεί ή επιμολυνθεί με τέτοιες καλλι^γειες, ς 


εξής: 

1. Αφρικανικός ιός πανώλης χοίρων 

2. Ιοί γρίπης πτηνών, που είναι: 
α. Μη χαρακτηρισμένοι* ή 

Β Μεταξύ αυτών που ορίζονται στην κοινοτική οδηγία 
I. 16, 23.1.92, σελ. 19), ως εμφανίζοντας υψηλπ 


92/40/ΕΟΚ (ΕΕ, 
παθογένεια, ως 


εξής: 

1. 


2. 


ιοί του τύπου Α με ένα ΐνΡΙ (δείκτη ενδοφλέβιας 
παθογένειας) σε κοτόπουλα 6 εβδομάδων, μεγαλύτερο του 1,2- 

Ϊοί του τύπου Α υποτύπου Η5 ή Η7 στους οποίους η 
αλληλουχία νουκλεϊδίων κατέδετξε την ύπαρξη πολλαπλών 
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βασιχών · αμινοξέων στο σημείο διάσπαοης χης 
αιμοσυγκολλητίνης. 

3. Ιός κυανής γλώασης· 

4. Ιός της ασθένειας ποδών καχ στόματος· 

10352 συνέχεια 


5. 

Ιός 

ευλογιάς αιγών· 

6 . 

Ιός 

έρπητα χοίρων (ασθένεια Αυ^βΒζΚγ)* 

7. 

Ιός 

χοιρείου πυρετού (ιός χολέρας χοίρων) · 

8 . 

Ιός 

λύσσας* 

9. 

Ιός 

της ασθένειας του ΝβκοΒδΤΙβ· 

10. 

Ιός 

ηανώλης μικρών μηρυκαοτχκών· 

11. 

Εντεροϊός χοίρων του τύπου 9· 

12. 

Ιός 

πανώλης αγελάδων· 

13. 

Ιός 

ευλογιάς προβάτων* 

14. 

Ιός 

ασθένειας ΤβΒοήεη· 

15. 

Ιός 

κυοτικής στοματίτιδας* 


β. Μυκοεχδές μυκόηλασμα φυσικό, δχεγερμένο ή τροποποιημένο, υπό μορφή 
απομονωμένων ζωντανών καλλιεργειών ή ως υλικό περχέχον ζώντες 
οργανισμούς οι οποίοι έχουν σκοπίμως ενοφθαλμιστεί ή επχμολυνθεί με 
τέτοιες καλλιέργειες- 

10353 Γενετικά τροποποιημένοι "μικροοργανισμοί", ως εξής: 

α. Γενετικά τροποποιημένοι "μικροοργανισμοί" ή γενετικά στοιχεία περιέχοντα 
αλληλουχία νουκλεϊκών οξέων που συνεπάγονται παθογένεια και ηου 
προέρχονται από οργανισμούς που αναφέρονταχ στο σημείο 10351.α. έως γ. 
ή 10352.ή 10354·· 

β. Γενετικά τροποποιημένοι "μικροοργανισμοί" ή γενετικά στοιχεία που 
περιέχουν αλληλουχίες νουκλεϊκών οξέων που κωδικώς παράγουν οηοιαδήποτε 
από τχς "τοξίνες" που αναρέρονται στο σημείο 10351.6. 

10354 Παθογόνα φυτών, ως εξής : 

α. Βακτηρίδια, φυσικά, διεγερμένα ή τροποποιημένα, υπό μορφή"απομονωμένων 
ζωντανών καλλιεργειών" ή ως υλικό περχέχον ζώντες οργανχσμού οχ οποίοι 
έχουν σκοπίμως ενοφθαλμιστεί ή επιμολυνθεί με τέτοιες καλλιέργειες, ως 
εξής : 

1. ΧβηΤΗοιηοη&ε &1Βϊ1ϊηβ3η5ς 

2. Χ3ηΤΗοηοη3Ε σ^ιηρεΕΤχίδ ρν. σίΤτί Τγρβδ Α, Β, 0, 0, Ε ή κατά τα άλλα 
ταξινσμεμένη ως Χ&ηΤΗοπ>οη35 οδΐηρεδΤΓίδ ρν. 2υΓβητί£ο1ί3 ή 
Χ3ηΤΗοιτιοη3Β σ3πιρεΒΤΓΪ5 ρν. οϊΤχυπιβΙο· 

β. Μύκητες, φυσικοί, δχεγερμένοι ή τροποποιημένοι, υπό μορφή"απομονωμένων 
ζωντανών καλλιεργειών" ή ως υλικά περχέχον ζώντες οργανισμού οχ οποίοι 
έχουν σκοπίμως ενοφθαλμιστεί ή επιμολυνθεί με τέτοιες καλλιέργειες, ως 
εξός : 

1. ΟοΙΙεΤοΤΓΐσΙιυιη εο££εεηυια νετ. νϊιτυίβηί· 

2. ΟοσήϋοόοΙηΒ πιίγβΕββηαδ (Ηε1πιίηεήο5ροΓίυπι οτγζ3β)· 

3. ΜχοΓοογσΙυδ υΐεϊ (δγη. ϋοέήίάεΐΐβ υΐεί)· 

4. Ρυσσίπί3 9Χ3Γπίηί£ (εγη. Ρυοοίηίβ ςΓΒίτίηίΒ £. 3ρ. ΤτίΤΐοί) · 

5. Ρυσαϊηί3 5Ττϋ£οπηί5 (εγη. Ρυοαϊηχε φ1υιπ3ηιιη) · 

6. ΜδφηεροΓέΗβ φτΪ363 (ΡγΓίσυΐΒΓΧβ 9Γίεε3/ΡγΓΪσυΐ3ΐτΪ3 οτγζββ) - 

10 λογισμικό 

ΙϋΟΟΙ "Λογισμικό" είδχκά σχεδιασμένο ή τροποποιημένο για την "ανάπτυξη", την 
"παραγωγή" ή τη "χρήση" των προϊόντων εξοπλχομού που καθορίζονται στα 
σημεία 1Β001 ως 1Β003. 

10002 "Λογισμικό” για την "ανάπτυξη" τελεομάτων ή "σύνθετων υλικών", με 

οργανικά "συνδετικό υλικό”, μεταλλικό "συνθετικό υλικό" ή ανθρακχκό 
"συνθετικό υλικό”. 

ΙϋΙΟΙ "Λογισμικό" είδικά σχεδιασμένο για τη "χρήση" των προϊόντων που 
καθορίζονται στο σημείο 1Β101. 
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"Λογισμικό" ειδικά σχεδιασμένο για την ανάλυση ανηγμένων παρατηαήσιμων 
μεγεθών όπως είναι η αντανακλασιμότητα των ραντάρ, οι επισημάνσεις 
υπεριώδους/υπέρυθρης ακτινοβολίας και οι ακουστικές επισημάνσεις. 

"Λογισμικά" είδιχά σχεδιασμένο για τη "χρήση” προϊόντων που καθορίζονται 
στο σημείο 1Β201. 

Τεχνολογία 

Σύμφωνα με τις γενικές παρατηρήσεις τεχνολογίας για την "ανάπτυξη” ή την 
"παραγωγή" εξοπλισμού ή υλικών που καθορίζονται στα σημεία ΙΑ,ΟΟΙ.β., 
1Α001. γ., 1Α0022, 1Α003, 1Β ή 10. 


Λοιπές "τεχνολογίες": 

α. "Τεχνολογία" για την "ανάπτυξη" ή την παραγωγή πολυβενζοθειαζολών ή 
πολυβενζοοξαζολών, 

β. "Τεχνολογία" για την "ανάπτυξη" ή την "παραγωγή" φθοριούχων ελαστομερών 
ενώσεων που περιέχουν τουλάχιστον ένα μονομερές βινυλαιθέρα, 

γ. "Τεχνολογία" για τον σχεδίασμά ή την "παραγωγή" των ακολούθων βασικών 
υλικών ή μη "σύνθετων" κεραμικών υλικών: 

1. Τα βασικά υλικά έχουν άλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
σ. Η σύστασή τους είναι μια από τις ακόλουθες: 

1. Απλά ή σύμπλοκα οξείδια ζιρκονίου και σύμπλοκα οξείδια 
πυριτίου ή αργιλίου, 

2. Απλά νιτρίδια βορίου (κυβικής κρυσταλλικής μορφής), 

3. Απλά ή σύμπλοκα καρβίδχα πυριτίου ή βορίου ή 

4. Απλά ή σύμπλοκα νιτρίδια πυριτίου. 

β. Σύνολο μεταλλικών ακαθαρσιών, εκτός από εκούσιες προσθήκες, με 
περιεκτικότητα μικρότερη από: 

1. 1.000 ρρη για τα απλά οξείδια ή καρβίδια ή 

2. 5.000 ρριη για τις συμπλοκές ενώσεις Λ τα απλά νιτρίδια και 

γ. 1. Μέσο μέγεθος σωματιδίων ίσο ή κατώτερο από 5 μη ή κάτω του 

10% των σωματιδίων το μέγεθος των οποίων υπερβαίνει τα 10 
μη, ή 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για το ζιρκόνιο, τα όρια αυτά είναι 1 μη και 

5 μπι αντιστοίχως. 

2. α. Πλακίδια με λόγο μήκους προς πάχος άνω του 5, 

β. Βελονοειδείς ίνες (ν/ήϊΕΚετΕ) με λόγο μήκους προς 
διάμετρο άνω του 10 για διαμέτρους κάτω των 2 μη, και 
γ. Συνεχείς ή κομμένες ίνες με διάμετρο κάτω των 10 μη, 

συνέχ. 

2. Μη "σύνθετα" κεραμικά υλικά (εκτός των λειαντικών) αποτελσύμενα από 
υλικά που περιγράφονται οτο σημείο 1Ε002.σ.1., 

δ. "Τεχνολογία" για την "παραγωγή" αρωματικών πολυαμιδικών ινών, 

ε. "Τεχνολογία" για την εγκατάσταση, τη συντήρηση ή την επιδιόρθωση 
υλικών που καθορίζονται στο σημείο 10001, 

οτ. “Τεχνολογία" για την επιδιόρθωση κατασκευών από "σύνθετα" υλικά, 
ελασμάτων ή υλικών που περιγράφονται στα σημεία 1Α002, 10007.ο. ή 
ά. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το σημείο 1£002.£. δεν αφορά την "τεχνολογία" για την 

επιδιόρθωση κατασκευών που χρησιμοποιούνται σεο 
"πολιτικό αεροσκάφη” με "ινώδη ή νηματώδη υλικά” και 
τις εποζειρητίνες που περιέχονται οτα εγχειρίδια του 
κατασκευαστή. 
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1Ε101 "Τεχνολογία" σύμφωνα με τις γενικές παρατηρήσεις τεχνολογίας για τγ. 

"χρήση" προϊόντων που καθορίζονται οτα σημεία 1Α102, 15001, 13101, 13115, 
1Β116, 10001, 10101, 10107, 10115 ως 10117, 1Ώ101 ή 1ϋ103. 

1Ε102 "Τεχνολογία" σύμφωνα με τις γενικές παρατηρήσεις τεχνολογίες για την 
"ανάπτυξη" ή το "λογισμικό” που περιγράφονται στα σημεία ΙϋΟΟΙ, 10101 ή 
10103. 

1Ε103 "Τεχνολογία" για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας, της πιέσεως ή της 
ατμόσφαιρας των αυτοκλείστων ή των υδροκλείστων όταν χρησιμοποιούνται γιο 
την παραγωγή σύνθετων υλικών ή ημικατεργασμένων σύνθετων υλικών. 

1Ε104 "Τεχνολογία" σχετική με την παραγωγή πυρολυτικώς λαμβανομένων υλικών που 
μορφοποιούνται αε τύπους, μαντρέλια ή άλλες μήτρες από πρόδρομα οέρια που 

διασπώνται σε θερμοκρασίες από 1.573 Κ (1.300° 0} ως 3.173 Κ (2.900° Ο και 
πιέσεις από 130 Ρά ως 20 ΚΡε. 

ΣΗΜ5Ι0ΣΗ : Στο σημείο αυτό περιλαμβάνεται η "τεχνολογία" για την σύνθεοη των 
προδρόμων αερίων, των προγραμμάτων και τις παραμέτρους για τη 
ρύθμιση των ροών και των δτεργασιών. 

1Ε201 "Τεχνολογία” ούμφωνα με τις νενικές παρατηρήσεις τεχνολογίας για τη [Ν] 
“χρήση” προϊόντων που καθορίζονται στα σημεία 1Α002, 1Α202, 1Α225 ως 1Α227, 
1Β201, 1Β225 ως 1Β2-31, 10002. α.2. σ.ή ά., 10010.ό, 10202, 10210, 10216, 10225 
ως 10239 ή 1ϋ201.. 

1Ε202 "Τεχνολογία” σύμφωνα με τις γενικές παρατηρήσεις τεχνολογίας για την ' 

"ανάπτυξη” ή την "παραγωγή" προϊόντων που καθορίζονται στα σημεία 1Α202 ή 
1Α225 ως 1Α227. 

1Ε203 "Τεχνολογία" σύμφωνα με τις γενικές παρατηρήσεις τεχνολογίας για την 
"ανάπτυξη" του "λογισμικού” που καθορίζεται στο σημείο 10201. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΝ 

2Α Εξοπλισμός, συναρμολογήματα και συστατικά μέρη 

. Τεχνικέε παρατηρήσετε νισ τ.λο παοανοάοουε 2Ά001 έως 2Α0Ο6 : 

1. ϋΝ είναι το γινόμενο του διαμετρήματος της οπής του τριβέα, σε ππη, επί 
την ταχύτητο περιστροφής του τριβέα σε τρία. 

2. Στις θερμοκρασίες λειτουργίας περιλαμβάνονται οι θερμοκρασίες που 
αναπτύσσονται κατά τη διακοπή της λειτουργίας των αεριοστροβίλων. 

2Α001 Σφαιροτριβείς ή συμπαγείς κυλινδρστριβείς ( εκτάε από τους τριβείς με 
κωνικούς κυλίνδρους), των οποίων η ανοχή προσδιορίζεται από τον 
κατασκευαστή σύμφωνα με τους κανόνες της ΑηηυΙβΓ Βεετίης Εηςίηεετβ 
ςοιηΐΓΐίτΤεβ (ΑΒΕ0) ΑΒΕΟ 7, ΑΒΕΟ 7Ρ, Α3Ε0 7Τ ή με το πρότυπο 130 κατηγορία 4 
ή με ανώτερους (ή ισοδύναμους) κανόνες καχ οι οποίοι έχουν οποιοδήποτε από 
τα ακόλουθα χαρακτηριστικό : 

α. Δακτυλίους, σφαιρίδια ή κυλίνδρους από υλικό ιηοηβΐ ή από βηρύλλιο, 

3. Κατασκευή για χρήση αε θερμοκρασίες λειτουργίας υψηλότερες από 573 Κ 
(300 'Ο είτε με χρήση ειδικών υλικών είτε με ειδική θερμική κατεργασία 

Δ 

γ. Λιπαντικά στοιχεία ή τροποποιήσεις των κατσκευαστικών τους στοίχε.^ 
τα οποία, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, είναι ετ5Λ^ 
σχεδιασμένα ώστε οι τριβείς να μπορούν να λειτουργούν με ταχύτητες 
υψηλότερες από· 2,3 εκατ. ϋΝ. 

2Α002 'Αλλοτ σφαιροτριβείς ή συμπαγείς κυλινδρστριβείς (εκτός από τους 
τριβείς με κωνικούς κυλίνδρους), των οποίων η ανοχή προσδιορίζεται απε τον 
κατασκευαστή σύμφωνα με τους κανόνες ης Αηηιιίετ Βεειτίης Εηςΐηοετί Οοιπτιτεεβ 
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(ΑΒΕΟ ΑΒΕΟ 9, ΑΒΕΟ 9Ρ ή με το πρότυπο 150 κατηγορία 2 ή με ανώτερους (ή 
ισοδύναμους) κανόνες. 


2Α003 Συμπαγείς τριβείς με κωνικούς κυλίνδρους, των οποίων η ανοχή 

προσδιορίζεται από τον κατασκευαστή σύμφωνα με τους κανόνες ΑΝ5Ι/ΑΕΒΜΑ 
(ΑηβΓίσδη Ν3τίοηϋ1 5τ3ηά&Γά5 Ιηετίτυτβ/Αητϊ-ΒΓίατίοη ΒβδΓΪης Μ&ηυ£3θΙ:>.ΐΓεΓ£ 
Α 55 οσϊ 3 τίοη) κατηγορία 00 (ίντοες) ή κατηγορία Α (μετρικό σύστημα) ή με 
ανώτερους (ή ισοδύναμους) κανόνες και οι οποίοι έχουν οποιοδήηοτε από τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικό: 

α. Λιπαντικά στοιχεία ή τροποποιήσεις των συστατικών μερών τους, τα ετοία, 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, είναι ειδικά σχεδιασμένα 
ώστε οι τριβείς να μπορούν να λειτουργούν με ταχύτητες υψηλότερες από 
2,3 εκατ. ΒΝ Δ 

β. Κατασκευή για χρήση σε θερμοκρασίες λειτουργίας χαμηλότερες από 219 Κ 
ί-54‘0! ή υψηλότερες από 423 Κ (150*0. 

2Α004 Τοιβείς με αεριολιπαινόμενα έδρανα, κατασκευασμένοι για λειτουργία ε=. 

θερμοκρασία 561 Κ (288*0 ή υψηλότερες θερμοκρασίες και με ικανότητα 
μοναδιαίου φορτίου μεγαλύτερη από 1 ΜΡα. 

2Α005 Συστήματα ενεργών μαγνητικών τριβέων. 


2Α006 Τριβείς αυτόματης τοποθέτησης κατ'όξονα ή τριβείς ολίσθησης σε 
στροφείς, που φέρουν επένδυση από ύφασμα και είναι κατασκευασμένοι γ·ια 
χρήση σε θερμοκρασίες λειτουργίας χαμηλότερες από 219 Κ (-54*0 ή 
υψηλότερες από 423 Κ (150 0} 

2Α225 Χωνευτήριο από υλικά ανθεκτικά στα τήγματα ακτινιδών, ως εξής : 

α. Χωνευτήρια χωρητικότητας 150 χηΐ έως 8 λίτρων, που κατασκευάζονται ή 
φέρουν επίχρισμα από οποιοδήποτε από τα παρακάτω υλικά καθαρότητας 98% 
ή μεγαλύτερης: 

1. Φθοριούχο ασβέστιο (ΟαΕ 2 ) 

2. Ζιρκονικό (μεταζιρκονικό) ασβέστιο (0α 2 Ζτ0 3 ) 

3. θειούχο δημήτρτο (Οε 2 5 ,) 

4. Οξείδιο του ερβίου (ερβία) (Εγ 2 0 3 ) 

5. Οξείδιο του αφνίου (αφνία) <Η£0 2 ) 

6. Οξείδιο του μαγνησίου (Μ^Ο) 

7. Νιτρίδιο κράματος νιοβίου-τιτανίου-βολφραμίου (με περιεκτικότητες 
περίπου 50% Νό,,30%Τί, 20%Μ) 

8. Οξείδιο του υττρίου (υττρία) (Υ 2 0 3 ) ή 

9. Οξείδιο του ζιρκονίου (ζιρκόνια) (Ζγ0 2 ) . 

β. Χωνευτήρια χωρητικότητας 50 πύ. έως 2 λίτρων, που κατασκευάζονται ή 

φέρουν επένδυση από ταντάλιο καθαρότητας 99,9% ή μεγαλύτερης· 

γ. Χωνευτήρια χωρητικότητας 50 π\1 έως 2 λίτρων, που κατασκευάζονται ή 

φέρουν επένδυση από ταντάλιο (καθαρότητας 98% ή μεγαλύτερης) και είναι 
επιχρισμένα με καρβίδιο, νιτρίδιο, ή βορίδιο του τανταλίου (ή 
οποιοδήποτε συνδυασμό αυτών). 

2Α226 Βαλβίδες διαμέτρου 5 » ιί μεγαλύτερης, με πτυσσόμενη στεγανοποιητική 

διάταξη (τύπου φυσητήρα), χειροκίνητης ή αυτόματης λειτουργίας, 
κατασκευασμένες εξ ολοκλήρου ή με επένδυση από αργίλιο, κράμα αργ_λίου, 
νικέλιο ή κράμα περιεκτικότητας σε νικέλιο 60% ή μεγαλύτερης. 
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2Β Εξοπλισμός δοκιμών, ελέγχων και παραγωγής 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις παραγράφους 2Β001 έως 2Β009 δεν υπάγονται τα συστήματα 
μετρήσεων με συμβολόμετρο, χωρίς ανάδραση ανοικτού ή κλειστού 
βρόχου, που περιλαμβάνουν "λέηζερ" για την μέτρηση των σφαλμάτων 
στην κίνηση των ολισθητήρων των εργαλειομηχανών, οι μηχανές 
ελέγχου διαστάσεων ή ο ομοειδής εξοπλισμός 

2Β001 Μονάδες "ψηφιακού ελέγχου”, "κάρτες ελέγχου της κίνησης " ειδικά 

σχεδιασμένες για εφαρμογή του "ψηφιακού ελέγχου" στις εργαλειομηχανές, 
εργαλειομηχανές και τα ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη αυτών, ως εξής: 

Τεχνικέε παοατηοήοειε 

1. Οι δευτερεύοντες παράλληλοι άξονες διαμόρφωσης περιγράμματος, π.χ. ο 
άξονας ν στις οριζόντιες φραίζες διάτρησης ή ένας δευτερεύων άξονας 
περιστροφής, του οποίου ο κεντροφορέας είναι παράλληλος προς τον κύριο 
άξονα περιστροφής, δεν υπολογίζονται στο συνολικό αριθμό των αξόνων 
διαμόρφωσης περιγράμματος. 

Υηοαηυείωση: Οι άξονες περιστροφής δεν είναι αναγκαίο να 

περιστρέφονται επί 360*. Ο άξονας περιστροφές μπορεί να 
κατευθύνεται από γραμμική διάταξη, π.χ. από κοχλία ή 
οδοντωτό τροχοκανόνα. 

2. Η ονοματολογία των οξόνων είναι σύμφωνη προς το διεθνές πρότυπο 150 841 
"Μηχανές με ψηφιακό έλεγχο - Ονοματολογία αξόνων και κινήσεων". 

α. Μονάδες "ψηφιακού ελέγχου" για εργαλειομηχανές και τα ειδικά σχεδιασμένα 
συστατικά μέρη τους, ως εξής : 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στο εδάφιο 2Β001.α δεν υπάγονται οι μονάδες "ψηφιαχού 

ελέγχου" που : 

α. έχουν τροποποιηθεί για χρήση και ενσωματωθεί σε μηχανές που 
δεν προσδιορίζονται στο μέρος αυτό ή 
β. έχουν σχεδιαστεί ειδικά για μηχανές που δεν προσδιορίζονται 
στο μέρος αυτό. 

1. Με περισσότερους από τέσσερις άξονες παρεμβολής, που μπορούν να 

συνδυαστούν ταυτόχρονα για τον "έλεγχο της διαμόρφωσης 

περιγράμματος". 

2. Με δύο, τρεις ή τέσσερις άξονες παρεμβολής, που μπορούν να 

συνδυαστούν ταυτόχρονα για τον "έλεγχο της διαμόρφωσης 

περιγράμματος" και με : 

α. Ικανότητα "επεξεργασίας δεδομένων σε πραγματικό χρόνο", για την 
τροποποίηση, κατά τη μηχανουργική εργασία, της διαδρομής του 

εργαλείου, της ταχύτητας πρόωσης και των παραμέτρων της ατράκτου 
είτε με : 

1. Αυτόματους υπολογισμούς και τροποποίηση των δεδομένων 
υπορουτίνας προγράμματος για μηχανουργική κατεργασία σε δύο 
ή περισσότερους άξονες, μέσω κύκλων μετρήσεων και της 
πρόσβασης στα αρχικά δεδομένα Δ με 

2. "Προσαρμοστικό έλεγχο” μέσω της μέτρησης περισσοτέρων από 
μία φυσιχών μεταβλητών, σε συνδυασμό με επεξεργασία με 
μοντέλο υπολογιστή (στρατηγική) για τη μεταβολή μίας ή 
περισσοτέρων εντολών μηχανουργικής κατεργασίας με σκοπό τπ 
βελτιστοποίηση της τεχνικής* 

β. Ικανότητα λήψεως σε απευθείας σύνδεση (οη-ΐίηβ) και επεξεργασίας 
δεδομένων σχεδιασμού με υπολογιστή (0Α0) για την εσωτερική 
ετοιμασία των εντολών της μηχανής ή 
γ. Ικανότητα υποδοχής, χωρίς τροποποίηση και σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές του κατασχευαοτή, πρόσθετων καρτών, με τις οποίες 
επιτυγχάνεται αύξηση του αριθμού των αξόνων παρεμβολής, που 
μπορούν να συνδυαστούν ταυτόχρονα για τον "έλεγχο της διαμόρφωσης 
περιγράμματος”, πέραν των ορίων ελέγχου που προσδιορίζονται στο 
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εδάφιο 2Β001, έστω και εάν δεν είναι εφοδιασμένα με τις εν λόγω 
πρόσθετες κάρτες· 

β. "Κάρτες ελέγχου της κίνησης" ειδικά σχεδιασμένες για εργαλειομηχανές και 
με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. Περισσότερους από τέσσερις άξονες παρεμβολής- 

2. Ικανότητα "επεξεργασίας σε πραγματικό χρόνο", όπως περιγράφεται στο 
εδάφιο 2Β001.α.2.α π 

3. Ικανότητα λήψεως και επεξεργασίας δεδομένων ΟΑϋ, όπως περιγράφεται 
στο εδάφιο 2Β001.α.2.β.· 

2Β001 συνέχεια 

γ. Εργαλειομηχανές για την αφαίρεση ή την κοπή μεταλλικών, κεραμικών ή 
σύνθετων υλικών, οι οποίες, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του 
κατασκευαστή, μπορούν να εφοδιαστούν με ηλεκτρονικές διατάξεις για 
ταυτόχρονο "έλεγχο της διαμόρφωσης περιγράμματος" σε δύο ή περισσότερους 
άξονες, ως εξής: 

1. Εργαλειομηχανές για τόρνευση, τρόχισμα, φραχζάρισμα ή οποιοδήποτε 
συνδυασμό των εργασιών αυτών: 

α- Με δύο ή περισσότερους άξονες που μπορούν να συνδυαστούν 
ταυτόχρονα για τον "έλεγχο της διαμόρφωσης περιγράμματος” καχ 
β. Με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. Δύο ή περισσότερους άξονες περιστροφής για τη διαμόρφωση 
περιγράμματος· 

Τεχνικέ:· πασατηοήσειε: Ο άξονας ο στις τροχισττκές μηχανές με 
περιτύπωμα, που χρησιμοποιείται για τη διατήρηση των τροχών σε 
ορθή γωνία ως προς την υπό κατεργασία επιφάνεια, δεν θεωρείται 
άξονας περιστροφής για τη διαμόρφωση περιγράμματος. 

2. Μία ή περισσότερες "ανακλινόμενες ατράκτους" για τη 
διαμόρφωση περιγράμματος· 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το εδάφιο 2Β001.γ.I.β.2. έχει εφαρμογή μόνο στις 

εργαλειομηχανές για τρόχισμα ή φραιζάρισμα. 

3. "Εκχεντρότητα" (αξονική μετατόπιση) ανά μία περιστροφή της 
ατράκτου μικρότερη (καλύτερη επίδοση) από 0,0006 πνη ΤΙΚ 
(Τοέ&Ι Ιηάίθ3τοΓ Κβδάΐης/ολική ένδειξη μετρητή}· 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το εδάφιο 2Β001.γ.β.3. έχει εφαρμογή μόνο στις 

εργαλειομηχανές για τόρνευση 

4. Λειτουργία "στον αέρα" (απομάκρυνση του εργαλείου άπό την 
υπό κατεργασία επιφάνεια) ανά μία περιστροφή τπς ατράκτου 
μικρότερη (καλύτερη επίδοση) από 0,0006 ιπιπ ΤΙΚ* 

5. Ακρίβεια τοποθέτησης, με όλες τις αντισταθμίσεις, μικρότερη 
(κολύτερη επίδοση) από: 

α. 0,001* οε οποιοδήποτε άξονα περιστροφής ή 
β. 1. 0,004 ικη κατά μήκος οποιοσδήποτε γραμμικού άξονα 

(γενική τοποθέτηση) , προκειμένου για εργαλειομηχανές 
νια τρόχισμα* 

2. 0, 006 ιηιτ: κατά μήκος οποιοσδήποτε γραμμικού άξονα 

(γενική τοποθέτηση) προκειμένου για εργαλειομηχανές για 
τόρνευση ή φραιζάρισμα ή 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο εδάφιο 23001.γ.1.β.5. δεν υπάγονται οι 

εργαλειομηχανές για φραιζάρισμα ή τόρνευση, των 
οποίων η ακρίβεια τοποθέτησης κατ’άξονα, με όλες 
τις αντισταθμίσεις, είναι ίση προς 0,005 πκι ή 
μεγαλύτερη (χειρότερη επίδοση) 

Τεχνικές... ηαοατποήοειε: .... 

Η ακρίβεια τοποθέτησης των εργαλειομηχανών με "ψηφιακό έλεγχο" 
πρέπει να προσδιορίζεται και να παρουσιάζεται σύμφωνα με το 
πρότυπο Ι50/Ω15 230/2 παράγραφος 2.13, σε συνδυασμό με τις 
παρακάτω απαιτήσεις: 
α. Συνθήκες δοκιμών (παράγραφος 3) 

1. Η εργαλειομηχανή και ο εξοπλισμός μέτρησης της 
ακρίβειας πρέπει να διατηρούνται ατην ίδια θερμοκρασία 
περιβάλλοντος επί 12 ώρες πριν από τις μετρήσεις και 
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κατά τη διάρκεια τους· Κατά το χρονικό διά-:τρα που 
προηγείται των μετρήσεων, οι ολισθητήρες της μηχανής 
πρέπει να εχτελούν συνεχώς τους ίδιους κύκλους όπως 
κατά τη διεξαγωγή των μετρήσεων της ακρίβειας· 

2. Η μηχανή πρέπει να είναι εφοδιασμένη με κάθε μηχανική, 
ηλεκτρονική ή λογισμική αντισταθμιστική διάταξη που 
πρόκειται να εξαχθεί μαζί με αυτήν· 


2Β001 συνέχεια 

3. Η ακρίβεια του χρησιμοποιούμενου για τις μετρήσεις εξοπλισμού 

πρέπει να είναι τουλάχιστον τετραπλάσια από την αναμενόμενη ακρίβεια της εργαλειομηχανής- 
4. Η τροφοδότηση ισχύος στα συστήματα μετάδοσης κινήσεως των ολισθητήρων πρέπει να πληροί τις 
εξής απαπήσεις: 

α. Η διακύμανση της τάσης στη γραμμή τάσης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
±10% της ονομαστικής τιμής - 

β. Η διακύμανση της συχνότητας δεν πρέπει να υπερβαίνει τους ±2 ΗΖ σε 
σχέση με την κανονική συχνότητα - 

γ. Δεν επιτρέπονται η θέση εκτός γραμμής ή η ασυνεχής λειτουργία· 
β. Πρόγραμμα δοκιμών (παράγραφος 4) 

1. Η ταχύτητα πρόωσης (ταχύτητα των ολισθητήρων) κστά τις μετρήσεις πρέπει 
να είναι εκείνη της ταχείας διαδρομής* 

Υποσημείωση: Στην περίπτωση των εργαλειομηχανών που παράγουν επιφάνειες 
οπτικής ποιότητας, η ταχύτητα πρόωσης πρέπει να είναι ίση 
προς 50 ΓηπτΛπϊη ή μικρότερη. 

2. Οι μετρήσεις πρέπει να εκτελούνται κλιμακωτά από το ένα άκρο της απόστασης 
που διανύει ο άξονας μέχρι το άλλο, χωρίς επαναφορά στη θέση εκκίνησης 
μετά από κάθε κίνηση προς την τελική θέση· 

3. Κστά τη δοκιμή ενός άξονα, οι άξονες που δεν αποτελούν αντικείμενο της 
μέτρησης πρέπει να παραμένουν στο μέσο της διαδρομής τους* 

γ. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων των δοκιμών (παράγραφος 2}: 

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων πρέπει να περιλαμβάνουν: 

1. Την ακρίβεια τοποθέτησης (Α) και 

2. Το μέσο σφάλμα αναστροφής (Β). 

6. α. Ακρίβεια τοποθέτησης μικρότερη (καλύτερη επίδοση) από 0,007 γπγπ και 

β. Κίνηση του ολισθητήρα από τη θέση αδρανείας, για όλους τους ολισθητήρες, 
εντός των ορίων του 20% της τιμής εισόδου της εντολής ελέγχου της κίνησης, 
προκειμένου για τιμές εισόδου μικρότερες από 0,5 μικρόμετρο. 

Τεχνικές παρατηρήσεις: 

Δοκιμή ελάχιστης επαυξητικής κίνησης (κίνηση του ολισθητήρα από τη θέση 
αδρανείας): 

Η δοκιμή διεξάγεται μόνον εφόσον η εργαλειομηχανή είναι εφοδιασμένη με μονάδα 
ελέγχου, της οποίας η ελάχιστη επαύξηση της μετάδοσης κινήσεως είναι μικρότερη 
(καλύτερη επίδοση) από 0,5 μικρόμετρο. Η μηχανή ποετοιμάζεται για τη δοκιμή 
σύμφωνα με το πρότυπο 150 230/2 παράγραφος 3.1, 3.2, 3.3. 

Διεξάγεται η δοκιμή σε κάθε άξονα (ολισθητήρα) της εργαλειομηχανής, ως εξής: 
α. Ο άξονας μετακινείται δύο φορές, τουλάχιστον επί του 50% της μέγιστης 

διαδρομής του με θετική και αρνητική φορά , με τη μέγιστη ταχύτητα πρόωσης,την 
ταχύτητα ταχείας διαδρομής ή με σταδιακές κινήσεις με διακόπτη ελέγχου· 
β. Ακολουθεί αναμονή τουλάχιστον 10 δευτερολέπτων 

γ. Με την είσοδο δεδομένων σε χειροκίνητη λειτουργία, εισάγεται στη μονάδα 
ελέγχου η ελάχιστη επαύξηση της μετάδοσης κινήσεως που μπορεί να 
προγραμματιστεί- 

δ. Μετράται η απόσταση μετακινήσεως του άξονα· 

ε. Η μονάδα ελέγχου μηδενίζεται με το μηδέν του σερβομηχανισμού, με 

επαναφορά στη βασική κατάσταση ή με οποιονδήποτε τρόπο μηδενίζει το σήμα 
(διαφορά δυναμικού) στο βρόχο του σερβομηχανισμού· 
στ. Οι εργασίες β. έως ε. επαναλαμβάνονται πέντε φορές, δύο φορές 
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προς την κατεύθυνση της κίνησης του άξονα και τρεις φορές προς την αντίθετη 
κατεύθυνση, για έξη συνολικά σημεία δοκιμής* 


2Β001 συνέχεια 

ζ. Αν η μετακίνηση του άξονα περικλείεται μεταξύ του 80% και 120% της ελάχιστης 
τιμής εισόδου που μπορεί να προγραμματιστεί, για τέσσερα από τα έξη σημεία 
δοκιμής, η μηχανή υπόκεπαι στον έλεγχο. 

Για τους άξονες περιστροφής, η μέτρηση διενεργε'παι 200 γπγπ από το κέντρο 
περιστροφής. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Στο εδάφιο 2Β001.γ.1 δεν υπάγονται οι μηχανές για τρόχισμα κυλινδρικών 
εξωτερικών, εσωτερικών και εξωτερικών/εσωτεριχών επιφανειών με άλατα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
α. Είναι κεντροφόρες μηχανές για τρόχισμα· 
β. Περιορίζονται σε κυλινδρικό τρόχισμα· 

γ. Δέχονται αντικείμενα προς κατεργασία μέγιστης εξωτερικής διαμέτρου ή 
μέγιστου μήκους 150 Γηπν 

δ. Διαθέτουν μόνο δύο ά^ϋ/ες που μπορούν να συνδυαστούν ταυτόχρονα 
για τον ’έλεγχο της διαμόρφωσης περιγράμματος 1 και 
ε, Δεν διαθέτουν άξονα σ για διαμόρφωση περιγράμματος. 

2. Στο εδάφιο 2Β001.γ.1 δεν υπάγονται οι μηχανές που είναι ειδικά 
σχεδιασμένες για τρόχισμα με περττύπωμα και έχουν όλα τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 

α. Διαθέτουν μόνο τους άξονες χ,γ,ο και α, όπου ο άξονας ο χρησιμοποιείται 
για τη διατήρηση του τροχού σε ορθή γωνία ως προς την υπό κατεργασία 
επιφάνεια ενώ ο άξονας α διατάσσεται για το τρόχισμα κυλινδρικών 
εκκέντρων (κνωδάκων) και 

β. Παρουσιάζουν "εκτροπή* της ατράκτου ίση ή μεγαλύτερη (όχι καλύτερη 
επίδοση) από 0,006 ιτιτη. 

3. Στο εδάφιο 2Β001.γ.1 δεν υπάγονται οι μηχανές για τρόχισμα εργαλείων ή 
κοπτικών εργαλείων που έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

α. Αποστέλλονται προς μεταφορά ως πλήρες σύστημα με ειδικά 
σχεδιασμένο 'λογισμικό· για την παραγωγή εργαλείων ή κοππκών 
εργαλείων* 

β. Διαθέτουν κατ'ανώτατο όριο δύο άξονες περιστροφής που μπορούν να 
συνδυαστούν ταυτόχρονα για τον "έλεγχο της διαμόρφωσης 
περιγράμματος*. 

γ. Παρουσιάζουν λεπουργία *στον αέρα* (απομάκρυνση του κοπτικού 
εργαλείου από την υπό κατεργασία επιφάνεια) ανά μία περιστροφή της 
ατράκτου ίση ή μεγαλύτερη (όχι καλύτερη επίδοση) από 0,0006 γπγπ Τ1Β 
και 

δ. Η ακρίβεια τοποθέτησης, με όλες τις αντισταθμίσεις, είναι ίση ή 
μεγαλύτερη (όχι καλύτερη επίδοση) από : 

1. 0,004 γπγπ κατά μήκος οποιοσδήποτε γραμμικού άξονα προκειμένου για 
γενική τοποθέτηση ή 

2. 0,001® σε οποιοδήποτε άξονα περιστροφής. 

2. Μηχανές ηλεκτρικής εκκένωσης (ΕΩΜ) του τύπου μηχανισμού πρόωσης σύρματος, με πέντε 
ή περισσότερους άξονες που μπορούν να συνδυαστούν 

ταυτόχρονα για τον "έλεγχο της διαμόρφωσης προγράμματος** 

3. Μηχανές ηλεκτρικής εκκένωσης (ΕϋΜ) όχι του τύπου μηχανισμού πρόωσης σύρματος, με 
δύο ή περισσότερους άξονες που μπορούν να συνδυαστούν ταυτόχρονα για τον *έλεγχο 
της διαμόρφωσης περιγράμματος*· 

2Β001 συνέχεια 

4. Εργολειομηχανές για την αφαίρεση μεταλλικών, κεραμικών ή συνθέτων υλικών: 
α Με: 

1. Εκτόξευση ύδατος ή άλλων υγρών, συμπεριλαμβανομένης της εκτόξευσης λειαντικών 
προσθέτων 
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2Β002 


β 


2Β003 


2Β003 


2Β004 


Ζ Δέσμη ηλεκτρονίων ή 
3. Δέσμη 'λέηζερ* και 

β. Με δύο ή περισσότερους άξονες περιστροφής : . 

1 που μπορούν να συνδυαστούν ταυτόχρονα για τον 'έλεγχο της διαμόρφωσης 

Ζ των'οποίων η ακρίβεια τοποθέτησης είναι μικρότερη (καλύτερη επίδοση) από 0,003“. 
τ^ν νικέο πποαπποήσειο : Στο παρόν εδάφιο, προσδιορίζονται οι μηχανές με ικανότητα 
ταυτόχρονου συνδυασμού για τον έλεγχο της διαμόρφωσης περιγράμματος σε δυο η 
περισσότερους άξονες περιστροφής ή σε μία ή περισσότερες ’ανακλινόμενες ατράκτους , 
ανεξάρτητα από τον αριθμό των ταυτόχρονα συνδυαζόμενων αξόνων διαμόρφωσης 
περιγράμματος, των οποίων οι παράμετροι ελέγχονται από τις μονάδες «ψηφιακού ελέγχου 

που είναι συνδεδεμένες με τη μηχανή. 

Εργαλειομηχανές χωρίς «ψηφιακό έλεγχο· για την παραγωγή επιφανειών οπτικής ποιότητας, ως 
εξής: 

α. Τόρνο» με κοπτικό εργαλείο απλής αιχμής και με όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

1. Ακρίβεια τοποθέτησης ολισθητήρων μικρότερη (καλύτερη επίδοση) από 0,0005 ηηηη ανά 

300 γπγπ διαδρομής - Λ , , , ,. „ 

2. Επαναλητττικότητα τοποθέτησης ολισθητήρων σε δύο κατευθύνσεις μικρότερη (καλύτερη 

επίδοση) από 0,00025 πνη ανά 300 ηπγπ διαδρομής* _ ν , Λ 

3. Εκτροπή· και ·εκκεντρότητα’ ατράκτου μικρότερη (καλύτερη επίδοση) από 0,0004 πιπι 

ΤΊΒ' 

4 Γωνιακή απόκλιση της κίνησης του ολισθητήρα (ταλάντωση περί τον κατακόρυφο, το 
διαμήκη και τον εγκάρσιο άξονα) μικρότερη (καλύτερη επίδοση) από 2 δεύτερα λεπτά 
τόξου Τ1Π για την πλήρη διαδρομή· και 

5. Κατακόρυφη θέση του ολισθητήρα μικρότερη (καλύτερη επίδοση) από 0,001 ιπτη ανά 
300 πτιπ διαδρομής· 

ΤΓ, ννικέο παοατηοήσεισ : Επαναληπτικότητα τοποθέτησης ολισθητήρων σε δυο κατευθύνσεις 
(Η) ενός άξονα είναι η μέγιστη τιμή της επαναληπτικότητας τοποθέτησης σε οποιαδήποτε θέση 
κατά μήκος του άξονα ή περί αυτόν, η οποία προσδιορίζεται με τη διαδικασία και τις συνθήκες 
που καθορίζονται στο πρότυπο 150 230/2 Μέρος 2.11:1988. 

. Φραίζες με κοπτικό εργαλείο ενός οδόντος και με όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

1 Εκτροπή· και *εκκεντρότητα* ατράκτου μικρότερη (καλύτερη επίδοση) από 0,004 πιπι ΤΙ Η 

Ζ Γωνιακή απόκλιση της κίνησης του ολισθητήρα (ταλάντωση περί τον κατακόρυφο, το 

διαμήκη και τον εγκάρσιο άξονα) μικρότερη (καλύτερη επίδοση) από 2 δεύτερα λεπτά τόξου 

ΤΙ Η για την πλήρη διαδρομή. 


Εργαλειομηχανές με -ψηφιακό έλεγχο* ή χειροκίνητες, ειδικά σχεδιασμένες για την κοπή, την 
τελική επεξεργασία, το τρόχισμα ή τη λείανση οποιοσδήποτε από τις δυο ακόλουθες 
κατηγορίες σκληρωμένων (Η. = 40 ή περισσότερο) οδοντωτών τροχών, κωνικών ή με 
παράλληλες αξονικές γραμμές, και τα ειδικά σχεδιασμένα κατασκευαστικά στοιχεία, όργανα 

χειρισμού και εξαρπήματά τους: 

α. Σκληρωμένοι κωνικοί οδοντωτοί τροχοί οι οποίοι έχουν υποστεί τελική επεξεργασία για την 
επίτευξη της ποιότητας που ορίζεται στο πρότυπο ΑΟΜΑ 13 (ισοδύναμο με το πρότυπο 150 
1328 κατηγορία 4) ή ανώτερης ποιότητας ή 

β Σκληρωμένοι ακτινωτοί, ελιχοειδείς και διπλά ελικοειδεις οδοντωτοί τροχοί με διάμετρο 
βήματος μεγαλύτερη από 1250 γγιγώ και εύρος κεφαλής των οδόντων εντός των ορίων του 
15 % της διαμέτρου βήματος ή μεγαλύτερο, οι οποίοι έχουν υποστεί τελική επεξεργασία για 
την επίτευξη της ποιότητας που ορίζεται στο πρότυπο ΑΟΜΑ 14 (ισοδύναμο με το πρότυπο 
150 1328 κατηγορία 3) ή ανώτερης ποιότητας. 

Ίσοστατικές πρέσσες* για κατεργασία εν θερμώ και τα ειδικά γι’ αυτές σχεδιασμένα μήτρες, 
τύποι, κατασκευαστικά μέρη, εξαρτήματα και [Μ7π1] όργανα χειρισμού, ως εξής : 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: : 8Λ. ΕΠΙΣΗΣ 2Β104 και 2Β204. 
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α, Με περιβάλλον ελεγχόμενης θερμοκρασίας στο κλειστό κοίλωμα και κοίλωμα θαλάμου 
εσωτερικής διαμέτρου 406 ηηητ ή μεγαλύτερης και 
β. Με: 

1. Μέγιστη πίεση εργασίας μεγαλύτερη από 207 ΜΡ3· 

2. Περιβάλλον ελεγχόμενης θερμοκρασίας μεγαλύτερης από 1773 Κ 
(1.500° Ο)· ή 

3. Εγκατάσταση για τον εμποτισμό υδρογονανθράκων και την απομάκρυνση των αερίων 
προϊόντων αποδόμησης που προκύπτουν 

Τεχνικές παοατηοήσειο : Εσωτερική διάσταση θαλάμου είναι η εσωτερική διάσταση του θαλάμου, 
στον οποίο εππυγχάνονται τόσο η θερμοκρασία όσο και η πίεση εργασίας και δεν περιλαμβάνει 
τον εξοπλισμό για τη συγκράτηση των προς κατεργασίαν αντικειμένων. Η διάσταση αυτή είναι η 
μικρότερη από τις εσωτερικές διαμέτρους είτε του θαλάμου πιέσεως είτε του μονωμένου 
θαλάμου του κλιβάνου, ανάλογα με το ποιός από τους δύο βρίσκεται μέσα στον άλλο. 

2Β005 Ειδικά σχεδιασμένος εξοπλισμός για την εναπόθεση, την επεξεργασία και [0]τον κατά τη 
διεργασία έλεγχο ανοργάνων επιστρώσεων, επιχρίσεων και μετατροπών επιφανειών σε μη 
ηλεκτρονικά υποστρώματα, με τις τεχνικές που αναφέρονται στον πίνακα μετά το εδάφιο 
2Ε003.6. και στις σχετικές με αυτόν σημειώσεις, καθώς και τα ειδικά σχεδιασμένα συστατικά 
μέρη αυτόματου χειρισμού, τοποθέτησης, κατεργασίας και ελέγχου για τον εν λόγω εξοπλισμό, 
ως εξής: 

α. Εξοπλισμός παραγωγής με "έλεγχο μέσω αποθηκευμένου προγράμματος* για εναπόθεση 
ατμού με χημικές μεθόδους (Ονο), ο οποίος έχει όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. Εχει τροποποιηθεί για μια από τις ακόλουθες τεχνικές: 
α Παλμική εναπόθεση ατμού με χημικές μεθόδους* 

β. θερμική αποσύνθεση με ελεγχόμενο πυρήνα αντιδράσεως (θνΤΌ)' ή 
γ. Εναπόθεση ατμού με χημική μέθοδο βελτιωμένη με πλάσμα ή υποβοηθούμενη από 
πλάσμα - και 

2. Φέρει ενσωματωμένο ένα από τα ακόλουθα συστήματα: 

α. Περιστρεφόμενες στεγανοποιητικές διατάξεις υψηλού κενού (μικρότερου ή ίσου προς 
0,01 Ρ3)· ή 

β. Σύστημα ελέγχου του πάχους του επιχρίσματος εππόπου · 

β. Εξοπλισμός παραγωγής με 'έλεγχο μέσω αποθηκευμένου προγράμματος* για εμφύτευση 
ιόντων, με ένταση ρεύματος δέσμης 5 πιΑ ή μεγαλύτερη- 

γ. Εξοπλισμός παραγωγής με “έλεγχο μέσω αποθηκευμένου προγράμματος* για εναπόθεση 
ατμού με φυσική μέθοδο δέσμης ηλεκτρονίων, ο οποίος φέρει ενσωματωμένα: 

1. Σύστημα τροφοδότησης ισχύος σχεδιασμένο για ισχύ μεγαλύτερη από 80 Κνν· 

Ζ Σύστημα ελέγχου στάθμης υγρού με “λέηζερ’, το οποίο ρυθμίζει με ακρίβεια την ταχύτητα 
προώσεως των τύπων και 

28005 συνέχεια 

3. Συσκευή παρακολούθησης (πιοηιΐοΓ) της ταχύτητας εναπόθεσης, η οποία ελέγχεται με 
υπολογιστή και λειτουργεί με βάση την αρχή της φωτοφωταΰγειας των ιονισμένων ατόμων 
που περιέχονται στο ρεύμα του εξατμιζόμενου υλικού, για τον έλεγχο της ταχύτητας 
αναπόθεσης επιχρισμέττων που περιέχουν δύο ή περισσότερα χημικά στοιχεία - 

δ. Εξοπλισμός παραγωγής με “έλεγχο μέσω αποθηκευμένου προγράμματος* για ψεκασμό 
πλάσματος, ο οποίος έχει ένα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. Λεπουργεί σε ελεγχόμενη ατμόσφαιρα υποπιέσεως (πίεση μικρότερη ή ίση προς 10 ΚΡ3, 
όπως μετράται σε απόσταση έως 300 ηπι επάνω από την έξοδο του ακρσφυσίου του 
πιστολίου) μέσα σε θάλαμο κενού ικανό να εππυγχάνει κενό έως 0,01 Ρα πριν αρχίσει η 
διεργασία ψεκασμού* ή 

Ζ Φέρει ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου του πάχους του επιχρίσματος εππόπου· 

ε. Εξοπλισμός παραγωγής με “έλεγχο μέσω αποθηκευμένου προγράμματος* για εναπόθεση με 
καθοδική διασκόρπιση, ικανός να εππυγχάνει πυκνότητα ρεύματος 0,1 πτΑ/πιτη* ή υψηλότερη, 
με ταχύτητα εναπόθεσης 15 μικρόμετρα/ώρα ή υψηλότερη· 

στ. Εξοπλισμός παραγωγής με 'έλεγχο μέσω αποθηκευμένου προγράμματος* για εναπόθεση 
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καθοδικής εκκένωσης τόξου, ο οποίος φέρει ενσωματωμένο πλέγμα ηλεκτρομαγνητών για την 
καθοδήγηση της εστίασης του τόξου στην κάθοδο¬ 
ς. Εξοπλισμός παραγωγής με "έλεγχο μέσω αποθηκευμένου προγράμματος· για ιοντική 
επιμετάλλωση, ο οποίος επιτρέπει την εππόπια μέτρηση είτε: 

1. Του πάχους του επιχρίσματος στο υπόστρωμα και της ταχύτητας εναπόθεσης- η 

2. Των οπτικών χαρακτηριστικών του επιχρίσματος- 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στο εδάφιο 2Β005.ζ. δεν υπάγεται ο τυποποιημένος εξοπλισμός επιχρισεως με 

ιοντική επιμετάλλωση για εργαλεία κοπής ή μηχανουργικής κατεργασίας. 

2Β006 Συστήματα ή εξοπλισμός ελέγχου ή μέτρησης διαστάσεων, ως εξής: 


α Μηχανές ελέγχου διαστάσεων με έλεγχο από υπολογιστή, "ψηφιακό έλεγχο* ή "έλεγχο μέσω 
αποθηκευμένου προγράμματος* με όλα τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά; 

1. Δύο ή περισσότερους άξονες- και „ , χ . 

2. Αβεβαιότητα μέτρησης του μήκους σε μια διάσταση ίση ή μικρότερη (καλύτερη επίδοση) 
από (1,25 + 171.000) μιχρόμετρα, εξακριβωμένη με καθετήρα, του οποίου η "ακρίβεια 
είναι μικρότερη (καλύτερη επίδοση) από 0,2 μικρόμετρα (1_ είναι το μετρώμενο μήκος, σε 
ητητ). 

β "Οργανα μέτρησης της γραμμικής και γωνιακής μετατόπισης, ως εξής: 

1. "Οργανα μέτρησης της γραμμικής μετατόπισης με οποιοδήπστε από τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: , ., 

α Συστήμοπα μετρήσεων χωρίς απευθείας επαφή, με "διακριτική ικανότητα ιση ή 
μικρότερη (καλύτερη επίδοση) από 0,2 μικρόμετρα για κλίμακες μετρήσεων έως 0,2 

β. Γραμμικούς διαφορικούς μετασχηματιστές τάσεως με όλα τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 

1. Τραμμιχότητα’ ίση ή μικρότερη (καλύτερη επίδοση) από 0,1% για κλίμακες 
μετρήσεων έως δΓηπν και 

2. Εκπτωση ίση ή μικρότερη (καλύτερη επίδοση) από 0,1% ημερησίως σε κανονική 
θερμοκρασία περιβάλλοντος στην αίθουσα δοκιμών ± 1 Κ' ή 

γ. Συστήματα μετρήσεων που έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. Είναι εξοπλισμένα με ΊοεβΓ- και 

2. Μπορούν να διατηρούν, τουλάχιστον επί 12 ώρες σε θερμοκρασία ± 1 Κ περί την 

κανονική θερμοκρασία και σε κανονική πίεση: # 

α. ·Διακρπιχή ικανότητα* στην πλήρη κλίμακα αναγνώσεώς τους 0,1 μικρομέτρου η 
μικρότερη (καλύτερη επίδοση)· και , , 

β. "Αβεβαιότητα μέτρησης* ίση ή μικρότερη (καλύτερη επίδοση) από (0,2 + 172.000) 
μικρόμετρα (όπου ϊ είναι το μετρώμενο μήκος, σε ιππι). 

2, "Οργανα μετρήσεων γωνιακής μετατόπισης με ’απόκλιση γωνιακής θέσεως* ίση ή 
μικρότερη (καλύτερη επίδοση) από 0,00025° ■ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο εδάφιο 2Β006.β.2 δεν υπάγονται τα οπτικά όργανα, όπως οι 

αυτοδιοπτήρες, που χρησιμοποιούν παράλληλες ακτίνες φωτός για την 
ανίχνευση της γωνιακής μετατόπισης κατόπτρου. 

γ. Συστήματα για τον ταυτόχρονο γραμμικό και γωνιακό έλεγχο ημισφαιρικών δομών με όλα τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά: . ... 

1. "Αβεβαιότητα μέτρησης" κατά μήκος οποιοσδήποτε γραμμικού άξονα ίση ή μικρότερη 
(καλύτερη επίδοση) από 3,5 μικρόμετρα ανά 5 ηαπν και 

2. Απόκλιση γωνιακής θέσης* ίση ή μικρότερη (καλύτερη επίδοση) από 0,02° 

δ. Εξοπλισμός μέτρησης των ανωμαλιών των επιφανειών με μέτρηση της σκέδασης του φωτός 
συναρτήσει γωνίας, με ευαισθησία 0,5 γγγπ ή λιγότερο (καλύτερη επίδοση) 

Τεννικέο παρατηρήσεις : · . 

1. Ο καθετήρας (ανιχ/ευτής) που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό 

της “αβεβαιότητας μέτρησης" ενός συστήματος ελέγχου διαστάσεων, πρέπει να είναι 
σύμφωνος με την περιγραφή του προτύπου νϋΙ/νΟΕ 2617 Μέρη 2,3 και 4. 

2. "Ολες οι τιμές μετρήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2Β006 αντιπροσωπεύουν τις 
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εππρετττές θετικές και αρνητικές αποκλίσεις από την τιμή στόχου, δηλαδή όχι πλήρη περιοχή 
τιμών. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 1. Οι εργαλειομηχανές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μηχανές 

μετρήσεων υπόκεινται στον έλεγχο, εφόσον πληρούν τα κριτήρια που 
καθορίζονται για τη λειτουργία των αντίστοιχων εργαλειομηχανών ή μηχανών 
μετρήσεων ή ανώτερα κριτήρια. 

2. Μία μηχανή που περ[γράφεται στην παράγραφο 2Β006 υπόκειται στον 
έλεγχο, εφόσον υπερκαλύπτει το κατώτερο όριο ελέγχου σε οποιοδήποτε 
σημείο της κλίμακας λειτουργίας της. 

2Β007 ’Ρομπότ* και τα ειδικά σχεδιασμένα όργανα αυτομάτου ελέγχου (αυτόματου ρυθμιστές) και 
'επενεργητές πέρατος' αυτών, ως εξής: 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 2Β207. 

α. Με ικανότητα πλήρους τρισδιάστατης επεξεργασίας εικόνων ή πλήρους τρισδιάστατης 
ανάλυσης του πεδίου εικόνας για τη δημιουργία ή τροποποίηση ·προγραμμάτων* ή για τη 
δημιουργία ή τροποποίηση ψηφιακών δεδομένων προγράμματος· 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στον περιορισμό που αφορά την ανάλυση πεδίου εικόνας δεν 

συμπεριλαμβάνεται ο κατά προσέγγιση οπτικός προσδιορισμός της τρίτης 
διάστασης υπό δεδομένη γωνία ούτε η περιορισμένη ερμηνεία της χρωματικής 
κλίμακας του γκρι για την αντίληψη του βάθους ή της υφής στις εγκεκριμένες 
εργασίες (2 1/2 διαστάσεις). 

2Β007 συνέχεια 

β. Ειδικά σχεδιασμένα ώστε να πληρούν τα εθνικά πρότυπα ασφαλείας για τους 
περιβάλλοντος χώρους εκρηκτικού πολεμικού υλικού· ή 

γ. Ειδικά σχεδιασμένα ή με ειδική πρόβλεψη ως αυξημένης αντοχής στις ακτινοβολίες, πέραν 
των επιπέδων που απαπούνται για την αντίσταση στις συνήθεις ιονίζουσες ακτινοβολίες 
βιομηχανικής χρήσεως (δηλαδή της μη πυρηνικής βιομηχανίας). 

2Β008 Συναρμολογήματα, μονάδες ή παρεμβλήματα, ειδικά σχεδιασμένα για εργαλειομηχανές ή για 
τον εξοπλισμό που περιγράφεται στην παράγραφο [Ν1,2ί] 2Β006 ή 2Β007, ως εξής: 

α. Συναρμολογήματα ατράκτων, αποτελούμενα τουλάχιστον από τις ατράκτους και τους 
τριβείς, με ακτινική (·εκτροπή*) ή αξονική (*εκκεντρότητα·) κίνηση του άξονα σε μία 
περιστροφή της ατράκτου μικρότερη (καλύτερη επίδοση) από 0,0006 πνη ΤΙΡ 1 

β. Μονάδες ανάδρασης γραμμικής θέσης (π.χ. επαγωγικές διατάξεις, βαθμολογημένες ^ 
κλίμακες, συστήματα υπερύθρου ακτινοβολίας ή συστήματα “λέιζερ"), με γενική "ακρίβεια· 
μικρότερη (καλύτερη επίδοση) από [800 + (600 X Ι_ X 1 θ’ 3 )] ητη (όπου ί. είναι το 
πραγματικό μήκος, σε πιπ)* 

γ. Μονάδες ανάδρασης γωνιακής θέσης, π.χ. επαγωγικές διατάξεις, βαθμολογημένες κλίμακες, 
συστήματα υπερύθρου ακτινοβολίας ή 

συστήματα 'λέϊζερ', με ακρίβεια μικρότερη (καλύτερη επίδοση) από 0,00025*· 

δ. Συναρμολογήματα ολισθητήρων, που αποτελούνται τουλάχιστον από τους ολισθοδηγούς, 
την τροχό και τον ολισθητήρα, και έχουν όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. Ταλάντωση περί τον κατακόρυφο, το διαμήκη και τον εγκάρσιο άξονα μικρότερη 
(καλύτερη επίδοση) από 2 δεύτερα λεπτά τόξου *ΠΒ (παραπομπή: 15Ο/ΩΙ3/230/1) για την 
πλήρη διαδρομή· 

2. Οριζόντια ευθύτητα μικρότερή (καλύτερη επίδοση) από 2 μικρόμετρα ανά 300 γπγπ 
μήκους· 

3. Κάθετη ευθύτητα μικρότερη (καλύτερη επίδοση) από 2 μικρόμετρα ανά 300 Γηπτ μήκους· 

ε. Παρεμβλήματα κοπτικού εργαλείου απλής αιχιής από διαμάντι με άλα τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 

1. Ακμή κάψεως χωρίς ρωγμές και θραύσματα μετά από μεγέθυνση X 400 σε οποιαδήπστε 
διεύθυνση· 

2. Ακτίνα κοπής κυμαινόμενη μεταξύ 0,1 και 5 σιπΐ συμπεριλαμβανομένων και 

3. Κυκλική παραμόρφωση της ακτίνας κοπής μικρότερη (καλύτερη επίδοση) από 0,002 σίΓη 
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2Β009 Ειδικά σχεδιασμένες κάρτες τυπωμένων κυκλωμάτων, με τα συοτατικά μέρη που στερεώνονται 
σ’ αυτές και το *λογισμικό* τους, ή "σύνθετες περιστροφικές τράπεζες* ή "ανακλινόμενες 
άτρακτοι", που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναβάθμιση, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του κατασκευαστή, μονάδων "ψηφιακού ελέγχου", εργαλειομηχανών ή 
διατάξεων ανάδρασης μέχρι τα καθοριζόμενα στις παραγράφους 2Β001 έως 28009 επίπεδα ή 
ανώτερα επίπεδα. 

2Β104 Εξοπλισμός και όργανα ελέγχου διεργασιών που έχουν σχεδιαστεί ή τροποποιηθεί για την 
πύκνωση και την πυρόλυση δομικών σύνθετων ακροφυσίων πυραύλων και ρυγχών 
επανεισερχομένων φορέων 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι μόνες "ισοστστικές πρέσσες" και κάμινοι που περιλαμβάνονται στο μέρος 

αυτό είναι οι εξής: 

α. "Ισοστστικές πρέσσες" εκτός από τις προσδιοριζόμενες στην παράγραφο 2Β004, με 
όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. Μεγίστη πίεση εργασίας 69 ΜΡα ή μεγαλύτερη· 

2. Επίτευξη και διατήρηση περιβάλλοντος ελεγχόμενης θερμοκρασίας 873 Κ (600° Ο) 
ή μεγαλύτερης· και 

3. Κοίλωμα θαλάμου εσωτερικής διαμέτρου 254 γπγτι ή μεγαλύτερης· 

β. Κάμινοι Ονο που έχουν σχεδιαστεί ή τροποποιηθεί για την πύκνωση συνθέτων υλικών 
άνθρακα-άνθρακα. 

2Β115 Μηχανές υδραυλικής μορφοποίησης με τα ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη τους, οι οποίες: 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ 2Β215. 

α. Μπορούν να εφοδιαστούν, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή, με 
μονάδες "ψηφιακού ελέγχου" ή όργανα ελέγχου με υπολογιστή, έστω και εάν δεν είναι 
εφοδιασμένες με τις μονάδες αυτές· και 

β. 'Εχουν περισσότερους από δύο άξονες που μπορούν να συνδυαστούν ταυτόχρονα για "έλεγχο 
της διαμόρφωσης περιγράμματος". 

Τετνικέσ παοστποιίσειο : 1. Για τους σκοπούς του παρόντος σημείου, οι μηχανές που συνδυάζουν 
την περιδινηπκή και την υδραυλική μορφοποίηση θεωρούνται ως μηχανές υδραυλικής 
μορφοποίησης. 

2. Το σημείο 2Β115 δεν ελέγχει μηχανές που δεν χρησιμοποιούνται στην 
παραγωγή κατασκευαστικών μερών και εξοπλισμού προώθησης (π.χ. περιβλήματα κινητήρων) για 
συστήματα που καθορίζονται στο σημείο 9Α007.Ο.1. 

2Β116 Εξοπλισμός δονωτικών δοκιμών και σχετικά κατασκευαστικά μέρη, ως εξής: 

α. Συστήματα δονητικών δοκιμών με τεχνικές ανάδρασης ή κλειστού βρόχου, που περιέχουν 
μονάδα ψηφιακού ελέγχου ικανά να δονούν συστήματα στα 10 9 ΗΜ3 ή περισσότερο σε 
συχνότητα κυμαινόμενη στο σύνολο της περιοχής 20 Ηζ έως 2.000 Ηζ και να ασκούν 
δυνάμεις 50ΚΝ (11,250 15$), ή μεγαλύτερες, μετρούμενες επί ελευθέρου πάγκου. 

β. Μονάδες ψηφιακού ελέγχου, σε συνδυασμό με ειδικά σχεδιασμένο λογισμικό δονητικών 
δοκιμών, με εύρος ζώνης πραγματικού χρόνου άνω των 5 ΚΗζ, σχεδιασμένοι για χρήση με 
τα συστήματα δονητικών δοκιμών του σημείου (α) ανωτέρω- 

γ. Δονητές (μονάδες ταλάντωσης), με ή χωρίς συνδεδεμένο ενισχυτή, ικανοί να εξασκούν 
δυνάμεις τουλάχιστον 50 ΚΝ (11,250 ΙΡδ), μετρούμενες επί ελευθέρου πάγκου, και 
χρησιμοποιούμενοι σε συστήματα δονητικών δοκιμών του σημείου (α) ανωτέρω. 

δ. Βοηθητικές κατασκευές διατάξεων δοκιμής και ηλεκτρονικές μονάδες, σχεδιασμένες να 
συνδυάζουν πολλαπλούς δονητές, σε σύστημα ικανό να εξασκεί πραγματική συνδυασμένη 
δύναμη 50 ΚΝ και πλέον, μετρούμενη επί ελευθέρου πάγκου, που χρησιμοποιούνται σε 
συστήματα δονητικών δοκιμών του σημείου (α) ανωτέρω. 

Στο σημείο 2Β116, ως "ελεύθερος πάγκος" νοείται επίπεδος πάγκος ή επιφάνεια, που δεν φέρει 
κατασκευές ή εξαρτήματα. 
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2Β204 "Ισοστατικές πρέσσες", εκτός από τις προσδιοριζόμενες στην παράγραφο 2Β004 ή 2Β104, 
ικανές να επιτυγχάνουν μέγιστη πίεση εργασίας 69 ΜΡα ή μεγαλύτερη και με κοίλωμα 
θαλάμου εσωτερικής διαμέτρου άνω των 152 γππι, και τα ειδικά γι' αυτές σχεδιασμένα όργανα 
χειρισμού, μήτρες και τύποι. 

2Β207 "Ρομπότ· και "επενεργητές πέρατος" ρομπότ, εκτός από τα προσδιοριζόμενα [Ν1.6) στην 
παράγραφο 2Β0Ο7, ειδικά σχεδιασμένα ώστε να ανταποκρίνομαι στα εθνικά πρότυπα 
ασφαλείας που εφαρμόζομαι στο χειρισμό ισχυρών εκρηκτικών (π.χ. τιμές κανονισμού 
ηλεκτρολογιών εγκαταστάσεων για τα ισχυρά εκρηκτικά) και τα ειδικά γι’ αυτά σχεδιασμένα 
όργανα αυτομάτου ελέγχου (αυτόματοι ρυθμιστές). 

2Β215 Μηχανές περιδινητικής μορφοποίησης και υδραυλικής μορφοποίησης, εκτός [Ν1.1] από εκείνες 
που προσδιορίζομαι στην παράγραφο 2Β115, και βοηθητικοί άξονες (μαμρέλια) ακρίβειας 
σχεδιασμένοι για τη μορφοποίηση κυλινδρικών δρομέων (ροτόρων) εσωτερικής διαμέτρου 
75 γπιπ έως 400 ιτιπ, οι οποίες: 

α. Μπορούν να εφοδιαστούν, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή, με 
μονάδες "ψηφιακού ελέγχου* ή όργανα ελέγχου με υπολογιστή- και 

β. 'Εχουν δύο ή περισσότερους άξονες που μπορούν να συνδυαστούν ταυτόχρονα για τον 
"έλεγχο της διαμόρφωσης προγράμματος". 

Τεγνίκέσ παοσπιοήσεισ : Οι μόνες μηχανές περιδινητικής μορφοποίησης που υπάγομαι στο 
παρόν σημείο είναι εκείνες που συνδυάζουν την περιδινητική και την υδραυλική μορφοποίηση. 

2Β225 Τηλεχειριστές που επιτυγχάνουν ΤΤ 1 μηχανική μεταφορά των κινήσεων του (Ν8.2.1] ανθρώπου- 
χειριστή με ηλεκτρικά, υδραυλικά ή μηχανικά μέσα σε έναν ενεργητικά βραχίονα και μία 
τερματική διάταξη συγκράτησης, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για χειρισμούς εξ 
αποστάσεως σε εργασίες ραδιοχημικού διαχωρισμού και *θερμούς (θωρακισμένους) θαλάμους*, 
ως εξής: 

α. Με ικανότητα να διαπερνούν τοιχώματα θαλάμων πάχους 0,6 γπ ή μεγαλύτερου· ή 

β. Με ικανότητα να υπερπηδούν τοιχώματα θαλάμων πάχους 0,6 πι ή μεγαλύτερου. 

2Β226 Επαγωγικές κάμινοι κενού ή ελεγχόμενου περιβάλλομος (ατμόσφαιρα αδρανούς αερίου), 

ικανές να λειτουργούν σε θερμοκρασία άνω των 1.123 Κ (850° Ο) και εφοδιασμένες με πηνία 
επαγωγής διαμέτρου 600 γππι ή μικρότερης, και τα ειδικά γι’ αυτές σχεδιασμένα τροφοδοτικά 
ισχύος με 

οριακή τιμή εξόδου 5 Κνν ή μεγαλύτερη. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ 3Β. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο παρόν σημείο δεν υπάγονται οι κάμινοι που προορίζονται για την επεξεργασία 

πλακιδίων μονοκρυστάλλου ημιαγωγών. 

2Β227 Μεταλλουργικές κάμινοι κενού και ελεγχόμενης ατμόσφαιρας για τήξη και χύτευση και τα 
ειδικής διάταξης συστήματα ελέγχου και παρακολούθησης με υπολογιστή για τις καμίνους 
αυτές, ως εξής: 

α. Κάμινοι ηλεκτρικού τόξου για ανάτηξη και χύτευση με δυναμικότητα αναλώσιμου 

ηλεκτροδίου 1.000 οπτ έως 20.000 ογπ’ και ικανές να λειτουργούν σε θερμοκρασίες τήξεως 
υψηλότερες από 1973 Κ (1700°0)· 

β. Κάμινοι τήξεως με δέσμη ηλεκτρονίων και κάμινοι ψεκασμού και τήξεως με πλάσμα, ισχύος 
50 κνν ή μεγαλύτερης και ικανές να λεπουργούν σε θερμοκρασίες τήξεως υψηλότερες από 
1473 Κ (1200°0). 

2Β228 Εξοπλισμός κατασκευής και συναρμολόγησης δρομέων (ροτόρων) και βοηθητικοί άξονες 
(μαντρέλια) και μήτρες μορφοποίησης φυσητήρων, ως εξής: 

α. Εξοπλισμός συναρμολόγησης ροτόρων για τη συναρμολόγηση αυλωτών διατομών ροτόρων, 
διαφραγμάτων και τερματικών πωμάτων ροτόρων για φυγοκέντρους αερίου, στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα ανάλογα μαντρέλια ακρίβειας, σφιγκτήρες και μηχανήματα συναρμογής 
με σύσφιγξη διαστολής-συστολής. 
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2Β228 συνέχεια 

β. Εξοπλισμός ευθυγράμμισης ροτόρων για την ευθυγράμμιση επί κοινού άξονα αυλωτών 
διστομών ροτόρων για φυγοκέντρους αερίου. 

Τεγνικό σηυείωσπ : 0 εξοπλισμός αυτός ουνίσταται κατά κανόνα από καθετήρες μετρήσεων 
ακρίβειας συνδεδεμένους με υπολογιστή, ο οποίος ελέγχει την επενέργεια π.χ. πνευματικών 
εμβόλων, που ευθυγραμμίζουν τις αυλωτές διατομές των ροτόρων. 

Υ. Μαντρέλια και μήτρες μορφοποίησης φυσητήρων για την κατασκευή φυσητήρων απλής 
έλικας (φυσητήρες από κράματα αργιλίου υψηλής αντοχής, χάλυβα μαρτενγήρανσης ή 
νηματοειδή υλικά υψηλής αντοχής). Οι φυσητήρες έχουν όλες τις ακόλουθες διαστάσεις: 

1. Εσωτεριχή διάμετρο 75 γπγπ έως 400 ητπν 

2. Μήκος 12,7 πίπι ή μεγαλύτερο - και 

3. Βάθος της απλής έλικας μεγαλύτερο από 2 πιιπ. 

2Β229 Φυγοκεντρικά μηχανήματα πολυεπίπεδης ζυγοοτάθμισης, μόνιμα ή φορητά, οριζόντια ή 
κατακόρυφα, ως εξής: 

α. Φυγοκεντρικές μηχανές ζυγοοτάθμισης, που έχουν σχεδιαστεί για τη ζυγοστάθμιση 
εύκαμπτων ροτόρων μήκους 600 γπγπ ή μεγαλύτερου και διαθέτουν όλα τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 

1. Διάμετρο ταλαντωτή ή οτροφέα 75 γπγπ ή μεγαλύτερη - 

2. Δυναμικότητα μάζας 0,9 έως 23 Κ 9 ' 

3. Ικανότητα ζυγοοτάθμισης σε ταχύτητες περιστροφής υψηλότερης από 5.000 φπν 

β. Φυγοκεντρικά μηχανήματα ζυγοοτάθμισης, που έχουν σχεδιαστεί για τη ζυγοστάθμιση 
κοίλων κυλινδρικών συστατικών μερών ροτόρων και διαθέτουν όλα τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 

1. Διάμετρο στροφέα 75 γπγπ ή μεγαλύτερη· 

2. Δυναμικότητα μάζας 0,9 έως 23 Κ9" 

3. Ικανότητα ζυγοοτάθμισης μέχρι παραμένουσα έλλειψη ισορροπίας 0,01 Κ 9 πισι/Κ 9 ανά 
επίπεδο ή καλύτερη επίδοση - και 

4. Μετάδοση κινήσεως με ιμάντα. 

2Β230 'Οργανα για τη μέτρηση πιέσεων έως 13 ΚΡα με ακρίβεια μεγαλύτερη από 1% (πλήρους 

κλίμακας), με αισθητήρες πιέσεως ανθεκτικούς στη διάβρωση από νικέλιο, κράματα νικελίου, 
φωσφορούχα κράματα χαλκού, ανοξείδωτο χάλυβα, αργίλιο ή κράματα αργιλίου. 

2Β231 Αντλίες κενού με στόμιο εισόδου μεγέθους 380 γπγπ ή μεγαλύτερου, ταχύτητα άντλησης 15.000 
λίτρων/δευτερόλεπτο ή υψηλότερη και ικανές να εππυγχάνουν τελικό κενό υψηλότερο από 13 
ιτιΡε. 

ΤεΧνικέο παρατηρήσεις : Το τελικό κενό προσδιορίζεται στην είσοδο της αντλίας ενώ αυτή είναι 
τελείως φραγμένη. 

28232 Πολυφασικό πυροβόλο ελαφρού αερίου ή άλλα συστήματα πυροβόλων υψηλής ταχύτητας (με 
πηνίο, ηλεκτρομαγνητικά, ηλεκτροθερμικά ή άλλα συστήματα προηγμένης τεχνολογίας), ικανά 
να επιταχύνουν βλήματα μέχρι ταχύτητα 2 ληπ/5 ή μεγαλύτερη. 

2Β350 Τεχνικά μέσα ή εξοπλισμός χημικής βιομηχανικής παραγωγής ως εξής: 

α. Δοχεία αντιδραστήρων ή αντιδραστήρες, με ή χωρίς αναδευτήρες, συνολικού εσωτερικού 
(γεωμετρικού) όγκου άνω του 0,1 πτ (100 ϋ) και κάτω των 20γπ 1 2 3 4 5 6 7 (20 000 ϋ), στους οποίους 
όλες οι επιφάνειες που έρχονται σε άμεση επαφή με την(τις) υπό επεξεργασία ή 
περιεχόμενη(ες) χημική(ες ουσία(ες) είναι κατασκευασμένες από οποιοδήποτε από τα 
ακόλουθα υλικά: 

1. Κράματα περιεκτικότητας άνω του 25% σε νικέλιο και 20% σε χρώμιο κατά βάρος - 

2. Φθοριούχα πολυμερή - 

3. Ύαλος (περιλαμβανομένων υαλοποιημένων ή σμαλτωμένων επιχρίσεων ή υαλίνων 
επενδύσεων) - 

4. Νικέλια ή κράματα περιεκτικότητας άνω του 40% κατά βάρος σε νικέλιο· 

5. Ταντάλιο ή κράματα τανταλίου· 

6 . Τπάνιο ή κράματα ταανίου - ή 

7. Ζιρκόνιο ή κράματα ζιρκονίου - 
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β. Αναδευτήρες χρησιμοποιούμενοι σε δοχεία αντιδραστήρων ή αντιδραστήρες, όπου όλες οι 
επιφάνειες των αναδευτήρων που έρχονται σε άμεση επαφή με την(πς) υπό επεξεργασία ή 
περιεχόμενη(ες) χημική(ες ουσία(ες) είναι κατασκευασμένες από οποιοδήποτε από τα 
ακόλουθα υλικά: 

1 Κράματα περιεκτικότητας άνω του 25% σε νικέλιο και 20% σε χρώμιο κατά βάρος- 

2. Φθοριούχα πολυμερή- # 

3. Ύαλος (περιλαμβανομένων υαλοποιημένων ή σμαλτωμένων επιχρισεων ή υαλινων 

επενδύσεων)· 

4. Νικέλια ή κράματα περιεκτικότητας άνω του 40% κατά βάρος σε νικέλιο - 

5. Ταντάλιο ή κράματα τανταλίου· 

6. Τιτάνιο ή κράματα τιτανίου· ή 

7. Ζιρκόνιο ή κράματα ζιρκονίου* 

2Β350 συνέχεια , .. , Λ 

γ. Δεξαμενές, περιέκτες ή υποδοχείς αποθήκευσης, συνολικού εσωτερικού (γεωμετρικού) όγκου 
άνω των 0,1 πΤ (100 1.1), όπου όλες οι επιφάνειες που έρχονται σε άμεση επαφή με την(πς) 
υπό επεξεργασία ή περιεχόμενη(ες) χημική(ες ουσία(ες) είναι κατασκευασμένες από 
οποιοδήποτε από τα ακόλουθα υλικά: 

1. Κράματα περιεκτικότητας άνω του 25% σε νικέλιο και 20% σε χρώμιο κατά βάρος - 

2. Φθοριούχα πολυμερή - , 

3. Ύαλος (περιλαμβανομένων υαλοποιημένων ή σμαλτωμένων επιχρισεων ή υαλίνων 

επενδύσεων)· 

4. Νικέλια ή κράματα περιεκτικότητας άνω του 40% κατά βάρος σε νικέλια - 

5. Ταντάλιο ή κράματα τανταλίου - 

6. Τιτάνιο ή κράματα τιτανίου- ή 

7. Ζιρκόνιο ή κράματα ζιρκονίου- 

δ. Εναλλάκτες θερμότητας ή συμπυκνωτές, με επιφάνεια μετάδοσης θερμότητας κάτω των 20 γπ ? , 
όπου όλες οι επιφάνειες που έρχονται σε άμεση επαφή με την(τις) υπό επεξεργασία ή 
περιεχόμενη(ες) χημική(ες ουσία(ες) είναι κατασκευασμένες οπτό οποιοδήποτε από τα 
ακόλουθα υλικά: 

1. Κράματα περιεκτικότητας άνω του 25% σε νικέλιο και 20% σέ χρώμιο κστά βάρος· 

2. Φθοριούχα πολυμερή - , 

3. Ύαλος (περιλαμβανομένων υαλοποιημένων ή σμαλτωμένων επιχρισεων η υαλίνων 

επενδύσεων) - 

4. Γραφιτης - 

5. Νικέλια ή κράματα περιεκτικότητας άνω του 40% κατά βάρος σε νικέλιο· 

6. Ταντάλιο ή κράματα τανταλίου· 

7. Τιτάνιο ή κράματα τιτανίου - ή 

8. Ζιρκόνιο ή κράματα ζιρκονίου - 

ε. Στήλες απόσταξης ή απορρόφησης, εσωτερικής διαμέτρου άνω των 0,1 ιπ, όπου όλες οι 
επιφάνειες που έρχονται σε άμεση επαφή μετην(τις) υπό επεξεργασία ή περιεχόμενη(ες) 
χημική{ες ουσία(ες) είναι κατασκευασμένες από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα υλικά: 

1. Κράματα περιεκτικότητας άνω του 25% σε νικέλιο και 20% σε χρώμιο κατά βάρος· 

2. Φθοριούχα πολυμερή- ... 

3. Ύαλος (περιλαμβάνομένων υαλοποιημένων ή σμαλτωμένων επιχρίσεων ή υαλινων 
επενδύσεων)· 

4. Γραφίτης· 

5. Νικέλια ή κράματα περιεκτικότητας άνω του 40% κατά βάρος σε νικέλιο - 

6. Ταντάλιο ή κράματα τανταλίου· 

7. Τπάνιο ή κράματα τπανίου- ή 

8. Ζιρκόνιο ή κράματα ζιρκονίου· 

σι. Τηλεχειριζόμενος εξοπλισμός πληρώσεως, στον οποίο όλες οι επιφάνειες που έρχονται σε 
άμεση επαφή με την(τις) υπό επεξεργασία ή περιεχόμενη(ες) χημική(ες ουσία(ες) είναι 
κατασκευασμένες από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα υλικά: 

1. Κράματα περιεκτικότητας άνω του 25% σε νικέλιο και 20% σε χρώμιο κστά βάρος- 
Ζ Νικέλιο ή κράματα περιεκτικότητας άνω του 40% κστά βάρος σε νικέλιο- 
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ΦΕΚ 651 


2Β350 συνέχεια 


Βαλβίδες πολλαπλής στεγανότητας με ενσωματωμένη θυρίδα ανίχνευσης διαρροών, βαλβίδες 
με παρεμβύσματα τύπου φυσητήρα, μη επιστρέφουσες βαλβίδες (ελέγχου) ή βαλβίδες με 
διάφραγμα, στις οποίες όλες οι επιφάνειες που έρχονται σε άμεση επαφή με την(τις) υπό 
επεξεργασία ή περιεχόμενη(ες) χημική(ες ουσία(ες) είναι κατασκευασμένες από οποιοδήποτε 
από τα ακόλουθα υλικά: 


1 . Κράματα περιεκτικότητας άνω του 25% σε νικέλιο και 20% σε χρώμιο κατά βάρος· 

2. Φθοριούχα πολυμερή - 

3. Ύαλος (περιλαμβανομένων υαλοποιημένων ή σμαλτωμένων επιχρίσεων ή υαλινων 
επενδύσεων}· 

4. Νικέλια ή κράματα περιεκτικότητας άνω του 40% κατά βάρος σε νικέλιο* 

5. Ταντάλιο ή κράματα τανταλίου- 

6. Τπάνιο ή κράματα τιτανίου- ή 

7. Ζιρκόνιο ή κράματα ζιρκονίου· 


η. Πολύτοιχες σωληνώσεις με ενσωματωμένη θυρίδα ανίχνευσης διαρροών, των οποίων όλες οι 
επιφάνειες που έρχονται σε άμεση επαφή επαφή με την(τις) υπό επεξεργασία ή 
περιεχόμενη(ες) χημική(ες ουσία(ες) είναι κατασκευασμένες από οποιοδήποτε από τα 
ακόλουθα υλικά: 


1. Κράματα περιεκτικότητας άνω του 25% σε νικέλιο και 20% σε χρώμιο κατά βάρος· 

2. Φθοριούχα πολυμερή· 

3. Ύαλος (περιλαμβανομένων υαλοποιημένων ή σμαλτωμένων επιχρίσεων ή υαλινων 
επενδύσεων)· 

4. Γραφίτης· 

5. Νικέλια ή κράματα περιεκτικότητας άνω του 40% κατά βάρος σε νικέλιο* 

6. Ταντάλιο ή κράματα τανταλίου- 

7. Τπάνιο ή κράματα τπανίου - ή 
θ. Ζιρκόνιο ή κράματα ζιρκονίου· 

θ. Αντλίες πολλαπλής στεγανότητας, με κίνηση με προστστευόμένα στάτη, με μαγνηπκή κίνηση, 
με φυσητήρα ή διάφραγμα, των οποίων ο μέγιστος ρυθμός ροής βάσει προδιαγραφών του 
κατασκευαστή είναι τουλάχιστον 0,6 ιπ 3 /1ι ή αντλίες κενού, των οποίων ο μέγιστος ρυθμός ροής 
βάσει προδιαγραφών του κατσκευαστή είναι τουλάχιστον 5 ιτν/ίι (υπό κανονικές συνθήκες 
θερμοκρασίας (273 Κ (0° Ο)) και πίεσης (101,3 ΚΡα)), των οποίων όλες οι επιφάνειες που 
έρχονται σε άμεση επαφή με την(τις) υπό επεξεργασία ή περιεχόμενη(ες) χημιχή(ες ουσία(ες) 
είναι κατασκευασμένες από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα υλικά: 

1. Κράματα περιεκτικότητας άνω του 25% σε νικέλιο και 20% σε χρώμιο κατά βάρος· 

2. Κεραμικά· 

3. Σιδηρούχος σιλικόνη· 

4. Φθοριούχα πολυμερή 

5. Ύαλος (περιλαμβανομένων υαλοποιημένων ή σμαλτωμένων επιχρίσεων ή υαλίνων 
επενδύσεων)· 

4. Γραφίτης· 

5. Νικέλια ή κράματα περιεκτικότητας άνω του 40% κατά βάρος σε νικέλιο 1 

6. Ταντάλιο ή κράματα τανταλίου - 

7. Τπάνιο ή κράματα τττανίου· ή 

8. Ζιρκόνιο ή κράματα ζιρκονίου* 

ι. Αποτεφρωτήρες για την καταστροφή των χημικών ουσιών που προσδιορίζονται στην 
παράγραφο 10350, με ειδικά σχεδιασμένα συστήματα τροφοδοσίας αποβλήτων, ειδικές 
διατάξεις χειρισμού και μέση θερμοκρασία θαλάμου καύσεως άνω των 1273 Κ (1000* Ο), στους 
οποίους όλες οι επιφάνειες του συστήματος τροφοδοσίας αποβλήτων που έρχονται σε άμεση 
επαφή με τα απόβλητα είναι κατασκευασμένες ή επενδυμένες με οποιοδήποτε από τα 
ακόλουθα υλικά : 


1 . Κράματα περιεκτικότητας άνω του 25% σε νιχέλιο και 20% σε χρώμιο κατά βάρος- 
Ζ Κεραμικά· ή 

3. Νικέλιο ή κράματα περιεκτικότητας άνω του 40% κατά βάρος σε νικέλιο. 

2Β351 Συστήματα ελέγχου και παρακολούθησης τοξικών αερίων ως εξής- και ειδικοί ανιχνευτές για 
αυτά: 
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α. Σχεδιασμένα για συνεχή λεπουργία και χρησιμοποιύμενα για την ανίχνευση παραγόντων 
χημικού πολέμου και των χημικών ουσιών που προσδιορίζονται στην παράγραφο 10350 
καθώς και οργανικών ενώσεων που περιέχουν φώσφορο, Θείο, φθόρίο, χλώριο σε 
συγκεντρώσεις χαμηλότερες από 0,3 γπο/ιτι’· η 
β. Σχεδιασμένα για την ανίχνευση ενώσεων που έχουν δράση παρεμποδιστική της 
χολινεστεράσης. 

2Β352 Εξοπλισμός βιολογικών εργασιών ως εξής: 

α. Τεχνικά μέσα πλήρους βιολογικού περιορισμού σε κλειστό περιβάλλον επιπέδων Ρ3, Ρ4' 
Τεχνικές παρατηρήσεις : Τα επίπεδα περιορισμού σε κλειστό περιβάλλον Ρ3 ή Ρ4 (813, ΒΕ4, 
13,1_4) προσδιορίζονται στο εγχειρίδιο Εργαστηριακής Βιοασφάλειας της ΠΟΥ (Γενεύη, 1983). 
β. Αντιδραστήρες με ικανότητα λειτουργίας χωρίς διασπορά αερολυμάτων και με όλα τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. Χωρητικότητα 300 λίτρων ή μεγαλύτερη· 

2. Διπλούς ή πολλαπλούς στεγανοποιητικούς συνδέσμους στο χώρο περιορισμού σε 
κλειστό περιβάλλον με στμό - και 

3. Δυνατότητα εππόπιας αποστείρωσης σε κλειστή κατάσταση· 

Τεγνικές παρατηρήσεις : Στους αντιδραστήρες συμπεριλαμβάνονται οι βιοαντιδραστήρες, οι 
χημειοοτάτες και τα συστήματα συνεχούς ροής. 

γ. Φυγοκεντρικοί διαχωριστές με ικανότητα συνεχούς διαχωρισμού χωρίς διασπορά αερολυμάτων 
και με όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. Παροχή μεγαλύτερη από 100 λίτρα ανά ώρα- 

2. Συστατικά μέρη από στιλβωμένο ανοξείδωτο χάλυβα ή τπάνιο - 

3. Διπλούς ή πολλαπλούς στεγανοποιητικούς συνδέσμους στο χώρο περιορισμού σε κλειστό 
περιβάλλον με ατμό- και 

4. Δυνατότητα επιτόπιας υγρής αποστείρωσης σε κλειστή κατάσταση· 

Τεχνικές παρατηρήσεις : Στους φυγοκεντρικούς διαχωριστές συμπεριλαμβάνονται τα δοχεία ή 
δεξαμενές απόχυσης. 

δ. Εξοπλισμός διήθησης με σταυρορροή, ο οποίος έχει σχεδιαστεί για συνεχή διαχωρισμό χωρίς 
διασπορά αερολυμέπων και διαθέτει όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά; 

1. Επιφάνεια 5 τετραγωνικών μέτρων ή μεγαλύτερη και 

2. Δυνατότητα εππόπιας αποστείρωσης· 

ε. Εξοπλισμός λυοφιλίωσης, επιδεχόμενος υγρή αποστείρωση, με δυναμικότητα συμπυκνωτή 
μεγαλύτερη από 50 )<9 πάγου το 24ωρο και μικρότερη από 1.000 πάγου το 24ωρο. 

στ. Εξοπλισμός που φέρει ενσωματωμένο ή περικλείεται σε περίβλημα περιορισμού σε κλειστό 
περιβάλλον επιπέδων Ρ3 ή Ρ4, ως εξής: 

1. Προστατευτικές ολόσωμες ή μερικές ενδυμασίες με ανεξάρτητο εξαερισμό· 

2. Ερμάρια ή στεγανές απομονωμένες συσκευές (απομονωτήρες) βιολογικής ασφαλείας, που 
εππρέπουν την εκτέλεση χειρισμών στο εσωτερικό τους, παρέχοντας περιβάλλον 
προστασίας ισοδύναμης με τη βιολογική προστασία κατηγορίας ΙΙΓ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις στεγανές απομονωμένες συσκευές αυτού του σημείου 

συμπεριλαμβάνονται οι εύκαμπτοι απομονωτήρες, οι θάλαμοι εργασίας σε 
ατμόσφαιρα αδρανούς αερίου (άη 6οχ), οι θάλαμοι εργασίας σε αναερόβιες 
συνθήκες και τα κιβώτια με πλαστικά γάντια (οΐονβ άοχ). 

ζ. θάλαμοι για ανοσολογικές δοκιμές πρόκλησης (ερεθισμού) αερολυμάτων με παθογόνους 
•μικροοργανισμούς·, ιούς ή Τοξίνες* χωρητικότητας 
1 πγ ή μεγαλύτερης. 

20 Υλικά 

Ουδέν 

20 Λογισμικό 

20001 Ειδικά σχεδιασμένο ή τροποποιημένο *λογισμικό* για την •ανάπτυξη 1 , την “παραγωγή* ή τη 

•χρήση 1 του εξοπλισμού που προσδιορίζεται στις [Ν] παραγράφους 2Α001 έως 2Α007 ή 2Β001 
έως 2Β0Ο9. 
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20002 Ειδικό "λογισμικό* ως εξής: 

α. ·Λογισμικό" για την παροχή “προσαρμοστικού ελέγχου* με όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
1 [- ία ^ευέλικτες μονάδες βιομηχανικής παραγωγής* (ΕΜΙΙ), αποτελούμενες τουλάχιστον 
από τον εξοπλισμό που περιγράφεται στα στοιχεία β.1. και β.2. του ορισμού της 
•ευέλικτης μονάδας βιομηχανικής παραγωγής*· και 
2 . Ικανότητα δημιουργίας ή τροποποίησης - με ^επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο* - 
•προγραμμάτων* ή δεδομένων με τη βοήθεια σημάτων που λαμβάνονται ταυτόχρονα με 
δύο τουλάχιστον τεχνικές ανίχνευσης, όπως: 
α Μηχανική όραση (οπτική μέτρηση αποστάσεων)· 
β, Απεικόνιση με υπέρυθρη ακτινοβολία· 
γ, Ακουστική απεικόνιση (ηχητική μέτρηση αποστάσεων)· 
δ. Απτική μέτρηση 1 
ε. Προσδιορισμός θέσεως αδρανείας - 
στ.Μέτρηση δυνάμεως· 
ζ. Μέτρηση ροπής· 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο εδάφιο 2Ω002.α. δεν υπάγεται το *λογισμικό' που εππρέπει μόνο την 
επαναχρονοδρομολόγηση λειτουργικά πανομοιότυπου εξοπλισμού εντός 
•ευέλικτων μονάδων βιομηχανική παραγωγής*, με προαποθηκευμένες 
υπορουτίνες προγράμματος και προαποθηκευμένη στρατηγική για την 
κατανομή των υπορουτινών. 

β, *Λογισμικό· για ηλεκτρονικές διατάξεις, εκτός από τις περιγραφόμενες στο εδάφιο 2Β001.Ο. 
ή β,, το οποίο προσδίδει την ικανότητα "ψηφιακού ελέγχου* στον εξοπλισμό που 
προσδιορίζεται στην παράγραφο 2Β001. 

20101 ·Λογισμικό“, ειδικά σχεδιασμένο για τη *χρήση' του εξοπλισμού που προσδιορίζεται στις 
παραγράφους 2Β104, 2Β115 ή 2Β116. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ 9ϋ004. 

20201 •Λογισμικό·, ειδικά σχεδιασμένο για τη *χρήση· του εξοπλισμού που προσδιορίζεται στις 
παραγράφους 28204, 2Β207, 2Β215, 2Β227 ή 2Β229. 

2Ε Τεχνολογία 

2Ε001 Τεχνολογία* κατά την έννοια των Παρατηρήσεων Γενικής Τεχνολογίας 

για την *ανάπτυξη’ του εξοπλισμού ή "λογισμικού* που προσδιορίζεται [Μ] στις υποκατηγορίες 

2Α, 2Β ή 2ϋ. 

2Ε002 Τεχνολογία κατά την έννοια των Παρατηρήσεων Γενιχής Τεχνολογίας 

για την *παραγωγή· του εξοπλισμού που προσδιορίζεται στις υποκατηγορίες 2Α ή 2Β. 


ν 


2Ε003 Αλλη Τεχνολογία*, ως εξής: 


7 ε Πα λ Ζ*ανάπτυξη· διαλογικών γραφικών (υπολογιστή) ως αναπόσπαστου μέρους 
* μονάδων 'ψηφιακού ελέγχου* για την προετοιμασία ή την τροποποίηση υπορουτινών 

προγράμματος* , 

2. Για την "ανάπτυξη 1 γεννητριών εντολών για εργαλείο μηχανές (π.χ. υπορουτίνες 
προγράμματος) από δεδομένα σχεδιασμού, εγκατεστημένων σε μονάδες "ψηφιακού 

ελέγχου*· . ,, 

3. Για την -ανάπτυξη* “λογισμικού* ολοκλήρωσης με σκοπό την ενσωμάτωση στις μονάδες 
'ψηφιακού ελέγχου* έμπειρων συστημάτων που εξασφαλίζουν προηγμένη υποστήριξη 
αποφάσεων για τις εργασίες της αίθουσας παραγωγής· 


β. Τεχνολογία* για διεργασίες μεταλλουργικής βιομηχανικής παραγωγής, ωςεξής: 

1. Τεχνολογία* για το σχεδίασμά εργαλείων, μητρών ή. διατάξεων συγκράτησης ειδικά για 

τις ακόλουθες διεργασίες: 
α "Μορφοποίηση σε υπερπλαστική κατάσταση*· 
β. 'Συγκόλληση με διάχυση*· 
γ. Υδραυλική συμπίεση άμεσης επενέργειας*· 
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2. Τεχνικά δεδομένα τα οποία συνίστανται από τις τεχνικές ή παραμέτρους διεργασίας που 
απαριθμούνται παρακάτω και χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο: 
α. Της *μορφοποίησης σε υπερπλαστική κατάσταση 1 κραμάτων αργιλίου, κραμάτων 
τιτανίου ή 'υπερκραμάτων 1 : 

1. Προετοιμασία επιφανειών 

2. Ταχύτητα παραμόρφωσης* 

3. θερμοκρασία· 

4. Πίεση- 

β. Της ^συγκόλλησης με διάχυση 1 κραμάτων τιτανίου ή *υπερκραμάτων*; 

1. Προετοιμασία επιφανειών- 

2. Θερμοκρασία* 

3. Πίεση- 

γ. Της 'υδραυλικής συμπίεσης άμεσης ενέργειας 1 κραμάτων αργιλίου ή κραμάτων 
τιτανίου; 

1. Πίεση- 

Ζ Χρόνος κύκλου- 

δ. Της *ισοσταπκής πύκνωσης εν θερμώ* κραμάτων τιτανίου, κραμάτων αργιλίου ή 
'υπερκραμάτων* 

1. θερμοκρασία- 
Ζ Πίεση- 

3. Χρόνος κύκλου- 


2Ε003 συνέχεια 

γ. Τεχνολογία 1 για την "ανάπτυξη* ή την *παραγωγή* υδραυλικών μηχανών 

μορφοποίησης με επιμήκυνση και μητρών για τις μηχανές αυτές για την κατασκευή δομών 
αεροσκαφών (αεροσκάφη χωρίς το προωθητικό σύστημα)· 

δ. Τεχνολογία* για: 

Την εφαρμογή των ανοργάνων επιχρισμάτων επίστρωσης ή ανοργάνων επιχρισμάτων 
μετατροπής επιφανειών που προσδιορίζονται στην τρίτη στήλη του παρακάτω πίνακα- 
Στα μη ηλεκτρονικά υποστρώματα που προσδιορίζονται στη δεύτερη στήλη του παρακάτω 
πίνακα- 

Με τις τεχνικές που αναφέρονται στην πρώτη στήλη τπυ παρακάτω πίνακα και ορίζονται 
στις Τεχνικές Παρατηρήσεις- 

(* Οι αριθμοί σε παρένθεση παραπέμπουν στις Σημειώσεις που συνοδεύουν αυτόν τον πίνακα) 


ΠΙΝΑΚΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ 


1. Μέθοδοο επίγοισησ (1)* 

2. Υπόστοωυα 3. 

Λαιιβανόιιενο επίγοισιια 

Α. Εναπόθεση ατμού με 
χημικές μεθόδους (ΟΥΟ) 

Ύπερκράματα 1 

Αργιλίδια για εσωτερικά 
αγωγών 


Κεραμικά 
υλικά και 
γυαλί μικρής 
διαστολής (14) 

Πυριτίδια 

Καρβίδια 

Διηλεκτρικά στρώματα (15) 


■Σύνθετα 1 υλικά 
με "βάση* 
άνθρακα-άνθρακα, 
κεραμικό υλικό 
και μέταλλο 

Πυρπίδια 

Καρβίδια 

Πυρίμαχα μέταλλα 

Μίγματα αυτών (4) 

Διηλεκτρικά στρώματα (15) 
Αργιλίδια 

Κραματοποιημένα αργιλίδια (2) 


Επιστοιχειωμένο 

(ενανθρακωμένο) 

, καρβίδιο 
βολφραμίου (16), 
καρβίδιο πυριτίου 

Καρβίδια 

Βολφράμιο 

Μίγματα αυτών (4) 

Διηλεκτρικά στρώματα (15) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ 


1. Μέθοδοι: επίγριστκ (1)* 

Α. Εναπόθεοη ατμού με 
χημικές μεθόδους (ΟΥΟ), 
συνέχεια 


2. Υπόστρωμα 3. Λαιιβανόυενο επίγριαιια 

Μολυβδαίνιο και Διηλεκτρικά στρώματα (15) 

κράματα 

μολυβδαινίου 

Βηρύλλιο και Διηλεκτρικά στρώματα (15) 

κράματα βηρυλλίου 

Υλικά παραθύρων Διηλεκτρικά στρώματα (15) 
αισθητήρων (9) 


Β. Εναπόθεση ατμού με 
φυσικές μεθόδους 
θερμικής εξάτμισης 
(ΤΕ - ΡνΟ) 



1. Εναπόθεση ατμού 
με φυσικές μεθόδους 
(ΡνΟ): Δέσμη 
ηλεκτρονίων 
(ΕΒ - ΡνΟ) 

*Υπέρκράματα* 

Κραματοποιημένα πυρπίδια 
Κραματοποιημένα αργιλίδια (2) 
ΜΟγΑΙΧ (5) 

Τροποποιημένη ζιρκόνια (12) 
Πυρπίδια 

Αργιλίδια 

Μίγματα αυτών (4) 


Κεραμικά υλικό 
και γυαλί μικρής 
διαστολής (14) 

Διηλεκτρικά στρώματα (15) 


Χάλυβας ανθεκτικός 
στη διάβρωση (7) 

ΜΟγΑΙΧ (5) 

Τροποποιημένη ζιρκόνια (12) 
Μίγματα αυτών (4) 


•Σύνθετα* υλικά 
με *βάση* 
άνθρακα-άνθρακα, 
κεραμικό υλικό 
και μέταλλο 

Πυρπίδια 

Κορβίδια 

Πυρίμαχα μέταλλα 

Μίγματα αυτών (4) 

Διηλεκτρικά στρώματα (15) 


Επιστοιχειωμένο 

(ενανθρακωμένο) 

καρβίδιο 

βολφραμίου (16), 
καρβίδιο πυρπίου 

Καρβίδια 

Βολφράμιο 

Μίγματα αυτών (4) 

Διηλεκτρικά στρώματα (15) 


Μολυβδαίνιο και 
κράματα. 
μολυβδαινίου 

Διηλεκτρικά στρώματα (15) 


Βηρύλλιο και 
κράματα βηρυλλίου 
Υλικά παραθύρων 
αισθητήρων (9) 

Διηλεκτριχά στρώματα (15) 
Βορίδια 

Διηλεκτρικά στρώματα (15) 


Κράματα 
τπανίου (13) 

Βορίδια 

Νπρίδια 
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ΠΙΝΑΚΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ 


1 . Μέθηδοο επίνοισπα (11^. 2- Υπόστρωμα 


Β.2. Εναπόθεση ατμού 
με φυσική μέθοδο 
θέρμανσης με ηλεκτρική 
αντίσταση, υποβοηθούμενη 
από ιόντα (ιοντική 
επιμετάλλωση) 


Κεραμιχά υλικά 
και γυαλί μικρής 
διαστολής (14) 


■Σύνθετα υλικά* 
με 'βάση' άνθρακα- 
άνθρακα, κεραμικό 
υλικό και μέταλλο 


3. Λαιιβανάίΐενο επίχρισμα 
Διηλεκτρικά στρώματα (15) 


Διηλεκτρικά στρώματα (15) 


Επιστοιχειωμένο Διηλεκτρικά στρώματα (15) 

(ενανθρακωμένο) 
καρβίδιο βολφρα- 
μίου (16), καρ¬ 
βίδιο πυρπίου 

Μολυβδαίνιο και Διηλεκτρικά στρώματα (15) 

κράματα μολυβδαι¬ 
νίου 


Βηρύλλιο και Διηλεκτρικά στρώματα (15) 

κράματα βηρυλ¬ 
λίου 


Υλικά παραθύρων Διηλεκτρικά στρώματα (15) 
αισθητήρων (9) 


Β.3. Εναπόθεση ατμού 

με φυσικές μεθόδους: 
εξάτμιση με ·λέϊζερ· 


Κεραμικά υλικά” 
και γυαλί μικρής 
διαστολής (14) 


Πυρπίδια 
Διηλεκτρικά στρώματα (15) 


■Σύνθετα υλικά* Διηλεκτρικά στρώματα (15) 

με 'βάση' άνθρακα- 
άνθρακα, κεραμικό 
υλικό και μέταλλο 


Επιστοιχειωμένο 
(ενανθρακωμένο) 
καρβίδιο βολφρα- 
μίου (16), καρ¬ 
βίδιο πυρπίου 

Μολυβδαίνιο και 
κράματα μολυβ¬ 
δαινίου 
Βηρύλλιο και 
κράματα βηρυλ¬ 
λίου 


Διηλεκτρικά στρώματα (15) 


Διηλεκτρικά στρώματα (15) 


Διηλεκτρικά στρώματα (15) 


Υλικά παραθύρων Διηλεκτρικά στρώματα (15) 

αισθητήρων (9) Αδαμαντοειδής άνθρακας 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ■ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ 


1. Μέθοδοο επίγοισηοίΠ* 

2. Υπόστσωιια 

3. Λαμβανόυενο επίγοισιια 

Β.4. Εναπόθεση ατμού 

με φυσιχές μεθόδους: 
καθοδική εκκένωση τόξου 

Ύπερκράματα* 

Κραματοποιημένα πυρπίδια 
Κραματοποιημένα αργιλίδια (2) 
ΜΟγΑΙΧ (5) 


Πολυμερή (11) 
και * σύνθετα 
υλικά 1 οργανι¬ 
κής ’βάσης* 

Βορίδια 

Καρβίδια 

Νπρίδια 

Γ. ΕπιστοΕχείωση 

(ενανθράκωση) σε στήλη 
(για επιστοιχείωση εκτός 
στήλης, βλ. Α παρα¬ 
πάνω) (10) 

■Σύνθετα υλικά* 
με *βάση· άνθρακα- 
άνθρακα, κεραμικό 
υλικό και μέταλλο 

Πυρπίδια 

Καρβίδια 

Μίγματα αυτών (4) 


Κράματα τιτα¬ 
νίου (13) 

Πυρπίδια 

Αργιλίδια 

Κραματοποιημένα 
αργιλίδια (2) 


Πυρίμαχα μέταλλα 
και κράματα (8) 

Πυρπίδια 

Οξείδια 


Δ. Ψεκασμός πλάσματος 


Ύπερκράματα* 


Κράματα αργι¬ 
λίου (6) 


Πυρίμαχα μέταλλα 
και κράματα (8) 


ΜΟγΑΙΧ (5) 

Τροποποιημένη ζιρκόνια (12) 
Μίγματα αυτών (4) 

Λειάνσιμος νικελιο-γραφπτης 
Λειάν σιμός Νί-Οτ-ΑΙ- 
μπεντονίτης 

Λειάνσιμος ΑΙ-3ί-πολυεστέρας 
Κραματοποημένα αργιλίδια (2) 

ΜΟγΑΙΧ (5) 

Τροποποιημένη ζιρκόνια (12) 
Πυρπίδια 

Μίγματα αυτών (4) 

Αργιλίδια 

Πυρπ:ίδια 

Καρβίδια 


Χάλυβας ανθεκτικός 
στη διάβρωση (7) 


Κράματα τιτα¬ 
νίου (13) 


Τροποποιημένη ζιρκόνια (12) 
Μίγματα αυτής (4) 

Καρβίδια 

Αργλίδια 

Πυρπίδια 

Κραματοποιημένα αργιλίδια (2) 
Λειάνσιμος νικελιο-γραφπης 
Λειάνσιμος Νι-Ογ-ΑΙ- 
μπεντον'πης 

Λειάνσιμος ΑΙ-δϊ-πολυεστέρας 
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1. Μέθοδοί επίγοισηο (1)* 
Ε. Εναπόθεση πολτού 


ΣΤ. Εναπόθεση καθοδικής 
διασκόρπισης 


ΠίΝΑΚΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ 


2. Υπόστρωαα 

Πυρίμαχα μέταλλα 
και κράματα (8) 


'Σύνθετα υλικά* 
με 'βάση* άνθρακα- 
άνθρακα, κεραμικό 
υλικό και μέταλλο 

Ύπερκράμστα' 


Κεραμικά υλικά και 
γυαλί μικρής διαστο¬ 
λής (14) 


Κράματα τιτανίου (13) 


'Σύνθετα υλικά" 
με "βάση" άνθρακα- 
άνθρακα, κεραμικό 
υλικό και μέταλλο 


Επιστοιχειωμένο 
(ενανθρακωμένο) 
καρβίδιο βολφρα- 
μίου (16), καρ- 
βίδιο πυρπίου 

Μολυβδαίνιο και 
κράματα μολυβδαι¬ 
νίου 

Βηρύλλιο και 
κράματα βηρυλλίου 

Υλικά παραθύρων 
αισθητήρων (9) 

Πυρίμαχα μέταλλα 
και κράματα (8) 


3. Λαιιβανόμενο επίχρισμα 

Συντηγμένα πυρπίδια 
Συντηγμένα αργιλίδια 
εκτός από τα στοιχεία 
θερμαντικών ηλεκτρικών 
αντιστάσεων 

Πυρπίδια 

Καρβίδια 

Μίγματα αυτών (4) 


Κραματοποιημένα πυρπίδια 
Κραματοποιημένα αργιλίδια (2) 
Αργιλίδια τροποποιημένα 
με ευγενή μέταλλα (3) 

ΜΟταΙΧ (5) 

Τροποποιημένη ζιρκόνια (12) 

Λευκόχρυσος 

Μίγματα αυτών (4) 

Πυρπίδια 
Λευκόχρυσος 
Μίγματα αυτών (4) 

Διηλεκτρικά στρώματα (15) 

Βορίδια 

Νπρίδια 

Οξείδια 

Πυρπίδια 

Αργιλίδια 

Κραματοποιημένα αργιλίδια (2) 
Καρβίδια 

Πυρπίδια 

Καρβίδια 

Πυρίμαχα μέταλλα 
Μίγματα αυτών (4) 
Διηλεκτρικά στρώματα (15) 

Καρβίδια 
Βολφράμιο 
Μίγματα αυτών (4) 
Διηλεκτρικά στρώματα (15) 


Διηλεκτρικά στρώματα (15) 


Βορίδια 

Διηλεκτρικά στρώματα (15) 
Διηλεκτρικά στρώματα (15) 


Αργιλίδια 

Πυρπίδια 

Οξείδια 

Καρβίδια 
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ΠΙΝΑΚΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ 


2. Υπόοτοωιια 


Εμφύτευση ιόμων 

Χάλυβες ανθεκτι¬ 
κοί σε υψηλές 
θερμοκρασίες 

Προσθήκες χρωμίου, 
ταμαλίου ή νιοβίου 
(κολομβίου) 


Κράματα τιτα¬ 
νίου (13) 

Βορίδια 

Ναρίδια 


Βηρύλλιο και 
κράμστα βηρυλλίου 

Βορίδια 


Επιστοιχειωμένο 
(ενανθρακωμένο) 
καρβίδιο βολφρα- 
μίου (16) 

Καρβίδια 

Νπρίδια 


ΠΙΝΑΚΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

1. Η έννοια του όρου ·μέθοδος επίχρισης' περιλαμβάνει τόσο την αρχική επίχριση όσο και την 
επιδιόρθωση και την ανανέωση των επιχρισμάτων. 

2. Η έννοια του όρου ’επίχρισμα κραματοποιημένου αργιλιδίου* περιλαμβάνει τις απλές ή 
πολλαπλές ετπχρίσεις, κατά τις οποίες ένα ή περισσότερα χημικά στοιχεία εναποτίθενται πριν 
από την εφαρμογή του επιχρίσματος αργιλιδίου ή κατά τη διάρκειά της, έστω και αν για την 
εναπόθεση των στοιχείων αυτών χρησιμοποιείται άλλη μέθοδος επίχρισης. Δεν 
συμπεριλαμβάνετοι όμως η πολλαπλή εφαρμογή μεθόδων απλής επιστοιχείωσης 
(ενανθράκωσης) στήλης για την επίτευξη κραματοποιημένων αργιλιδίων. 

3 Η έννοια του όρου 'επίχριση αργιλιδίου τροποποιημένου με ευγενή μέταλλα* περιλαμβάνει τις 
' πολλαπλές επιχρίσεις. κατά τις οποίες το ή τα ευγενή μέταλλα εναποτίθενται με άλλη μέθοδο 

επίχρισης πριν από την εφαρμογή του επιχρίσματος αργιλιδίου. 

4 Τα μίγματα συγκροτούνται από διείσδυση υλικών, κλιμακωτές συνθέσεις, συνεναποθέσεις και 
' πολυστρωμστικές εναποθέσεις και λαμβάνονται με μία ή περισσότερες από τις μεθόδους 

επίχρισης που περιλαμβάνονται στον πίνακα. 

5 Ο τύπος ΜΟγΑΙΧ αναφέρέται σε κράματα επίχρισης, όπου Μ είναι κοβάλτιο, σίδηρος, νικέλιο ή 
συνδυασμός αυτών των μετάλλων και X είναι άφνιο, ύττριο, πυρίτιο, ταντάλιο σε οποιαδήποτε 
ποσότητα ή άλλες σκόπιμες προσθήκες σε ποσοστό μεγαλύτερο από 0,01% κατά βάρος σε 
ποικίλες αναλογίες και ποικίλους συνδυασμούς· 

α^τα επιχρίσματα ΟοΟγΑΙΥ με κατά βάρος περιεκτικότητα σε χρώμιο μικρότερη από 22%, σε - 
αργίλιο μικρότερη από 7% και σε ύττριο μικρότερη από 2%· 
β. τα επιχρίσματα ΟοΟγΑΙΥ με κατά βάρος περιεκτικότητα σε χρώμιο 22-24%, σε αργίλιο ΙΟ¬ 
Ι 2% και σε ύττριο 0,5-0,7%· 

γ. τα επιχρίσματα ΝιΟγΑΙΥ με κατά βάρος περιεκτικότητα σε χρώμιο 21-23%, σε αργίλιο ΙΟ¬ 
Ι 2% και σε ύττριο 0,9 -1,1%. 

6. Ο όρος "κράματα αργιλίου" αναφέρέται σε κράματα με αντοχή στον εφελκυσμό 190 ΜΡα ή 
μεγαλύτερη, μετρώμενη στους 293 Κ (20° Ο). 

7 Ο όρος “χάλυβας ανθεκτικός στη διάβρωση* αναφέρέται σε χάλυβες που ανταποκρίνομαι στο 
πρότυπο Α15Ι {Απιεποαπ Ιγοπ από δίβεΙ ίπείίΐυΤθ/Αμερικανικό Ιδρυμα Σιδήρου και Χάλυβα) σειρά 
300 ή σε ισότιμο εθνικό πρότυπο. 

8. Τα πυρίμαχα μέταλλα συνίσταμαι στα ακόλουθα μέταλλα και τα κράματά τους: νιόβιο 
(κολόμβιο), μολυβδαίνιο, βολφράμιο καιταμάλιο, 

9 Υλικά παραθύρων αισθητήρων, ως εξής: αλουμίνα, πυρίτιο, γερμάνιο, θειούχος ψευδάργυρος, 
σεληνίδιο του ψευδαργύρου, αρσενίδιο του γαλλίου και τα ακόλουθα αλογονιδια μετάλλων: 
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ιωδιούχο κάλιο, φθοριούχο κάλιο ή υλικά παραθύρων αισθητήρων διαμέτρου άνω των 40 γπγπ, 
προκειμένου για βρωμιούχο θάλλιο και χλωραβρωμιούχο θάλλιο. 

10. Η "τεχνολογία" για την απλή επιστοιχείωση (ενανθράκωση) σε στήλη συμπαγών αεροτομών δεν 
περιλαμβάνεται στην κατηγορία 2. 

11. Πολυμερή ως εξής: πολυϊμίδια, πολυεστέρες, πολυσουλφίδια, πολυανθρακικά πολυμερή και 
πολυουρεθάνες. 

12. Η τροποποιημένη ζιρκόνια αναφέρεται στο προϊόν προσθήκης στη ζιρκόνια άλλων οξειδίων 
μετάλλων, π.χ. ασβέστου, μαγνησίας, υττρίας, αφνίας, οξειδίων των σπανίων γαιών κ.λπ., για τη 
σταθεροποίηση ορισμένων κρυσταλλογραφιών φάσεων και συνθέσεων φάσεων. Τα 
επιχρίσματα θερμικού φράγματος από ζιρκόνια που τροποποιείται με ανάμιξη ή σύντηξη με 
άσβεστο ή μαγνήσια, δεν υπόκεινται στον έλεγχο. 

13. Τα κράματα τιτανίου αναφέρονται στα κράματα της αεροδιαστημικής τεχνολογίας με 
αντοχή στον εφελκυσμό 900 ΜΡα ή μεγαλύτερη, μετρώμενη στους 293 Κ (20° Ο). 

14. Το γυαλί μικρής διαστολής αναφέρεται σε γυαλί με συντελεστή θερμικής διαστολής 1 ΧΙΟ 7 
Κ’ ή μικρότερο, μετρώμενο στους 293 Κ (20° Ο). 

15. Τα διηλεκτρικά στρώματα είναι επιχρίσματα που συγκροτούνται από πολλαπλές επιστρώσεις 
μονωτικών υλικών και στα οποία οι ιδιότητες συμβολής μιας διάταξης υλικών με διάφορους 
δείκτες διαθλάσεως, χρησιμοποιούνται για την ανάκλαση, τη μετάδοση ή την απορρόφηση 
διαφόρων ζωνών μήκους κύματος. Τα διηλεκτρικά στρώματα αναφέρονται σε περισσότερες 
από τέσσερις διηλεκτρικές επιστρώσεις ή "σύνθετες" επιστρώσεις διηλεκτρικού 
υλικού/μετάλλου. 

16. Στα επιστοιχειωμένα καρβίδια του βολφραμίου δεν περιλαμβάνονται τα υλικά κοπτικών 
εργαλείων και εργαλείων μορφοποίησης από καρβίδιο του βολφραμίου/(κοβάλτιο, νικέλιο), 
καρβίδιο του τπανίου/{κοβάλτιο, νικέλιο), καρβίδιο του χρωμίου/νικελιο-χρώμιο και καρβίδιο 
του χρωμίου/νικέλιο. 

ΠΙΝΑΚΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : 

Οι ορισμοί των μεθόδων που καθορίζονται στη στηλη 1 του πίνακα είναι οι εξής. 

α. Εναπόθεση ατμού με χημικές μεθόδους (Ονο) είναι τεχνική επίχρισης με επίστρωση ή με 
μετατροπή επιφανειών, κστά την οποία ένα μέταλλο, κράμα, 'σύνθετο υλικό", διηλεκτρικό υλικό 
ή κεραμικό υλικό εναποτίθεται σε θερμαινόμενο υπόστρωμα. 

Τα αέρια αντιδρώντα στρώματα διασπώνται ή ενώνονται κοντά στο υπόστρωμα, με αποτέλεσμα 
την εναπόθεση σ'αυτό του επιθυμητού υλικού - χημικού στοιχείου, κράματος ή ένωσης. 

Η απαπούμενη ενέργεια για την παραπάνω διεργασία διάσπασης ή χημικής αντίδρασης 
παρέχεται από τη θερμότητα του υποστρώματος, από πλάσμα εκκένωσης αίγλης ή με 
ακπνοβόληση με "λέηζερ'. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1. Στην τεχνική ΩύΩ περιλαμβάνονται οι ακόλουθες μέθοδοι: εναπόθεση εκτός 

στήλης με κατευθυνόμενη ροή αερίου, παλμική ΟύΩ, θερμική διάσπαση με 
ελεγχόμενο πυρήνα αντιδράσεως (ΟΝΤΩ), όνο βελτιωμένη ή 
υποβοηθούμενη από πλάσμα. 

2. Ο όρος "στήλη" σημαίνει ότι το υπόστρωμα είναι βυθισμένο σε μίγμα κόνεων. 

3. Τα αέρια αντιδρώντα σώματα που χρησιμοποιούνται στην τεχνική εκτός 
στήλης σχηματίζονται με τις ίδιες βασικές αντιδράσεις και παραμέτρους 
όπως και στην τεχνική επιστοιχείωσης (ενανθράκωσης) σε στήλη, εκτός από 
το ότι το προς επίχριση υπόστρωμα δεν έρχεται σε επαφή με το μίγμα 
κόνεων. 

β. Εναπόθεση ατμών με φυσικές μεθόδους θερμικής εξάτμισης (ΤΕ-ΡύΩ) είναι τεχνική επίχρισης 
με επίστρωση, η οποία πραγματοποιείται σε θάλαμο κενού με πίεση μικρότερη από 0,1 Ρα και 
κστά την οποία χρησιμοποιείται πηγή θερμικής ενέργειας για την εξάτμιση του επιχριστικού 
υλικού. Η διεργασία αυτή έχει ως αποτέλεσμα τη συμπύκνωση ή την εναπόθεση των 
εξατμισμένων σωματιδίων σε καταλλήλως τοποθετημένα υποστρώματα. 

Η προσθήκη αερίων στο θάλαμο κενού κατά τη διάρκεια της επίχρισης για τη δημιουργία 
σύνθετων επιχρισμάτων αποτελεί συνήθη παραλλαγή της μεθόδου. 
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Συνήθης επίσης τροποποίηση αυτής της τεχνικής είναι η χρήση δέσμης ιόντων ή ηλεκτρονίων ή 
και πλάσματος για την ενεργοποίηση ή τη διευκόλυνση της εναπόθεσης του επιχρίσματος. Ενα 
επιπλέον γνώρισμα αστών των διεργασιών μπορεί να είναι η χρήση συσκευών παρακολούθησης 
(πτοηδΟΓ) για την κατά τη διεργασία μέτρηση των οπτικών χαρακτηριστικών και του πάχους του 
επιχρίσματος. 

Ειδικότερα, οι μέθοδοι ΤΕ-ΡνΩ είναι οι εξής: 

1. Στην Ρνϋ δέσμης ηλεκτρονίων χρησιμοποιείται δέσμη ηλεκτρονίων για τη θέρμανση και την 
εξάτμιση ταυ υλικού που σχηματίζει το επίχρισμα- 

2. Στην ΡΎΌ θέρμανσης με ηλεκτρική αντίσταση χρησιμοποιούνται πηγές θερμότητας με 
ηλεκτρική αντίσταση, ιχανές να δημιουργούν ελεγχόμενο και ομοιόμορφο ρεύμα 
εξατμισμένων επιχριστικών σωματιδίων 

3. Στην εξάτμιση με "λέιζερ· χρησιμοποιούνται δέσμες "λέιζερ" παλμικού ή συνεχούς κύματος 
για τη θέρμανση του υλικού που σχηματίζει το επίχρισμα- 

4. Στην εναπόθεση καθοδικής εκκένωσης τόξου χρησιμοποιείται αναλώσιμη κάθοδος από το 
υλικό που σχηματίζει το επίχρισμα, σιης οποίας την επιφάνεια προκαλείται μονίμως 
εκκένωση τόξου με τη στιγμιαία επαφή πολυδονητή {κύκλωμα σκανδάλης). Η ελεγχόμενη 
κίνηση του σχηματισμού του τόξου διαβρώνει την επιφάνεια της καθόδου δημιουργώντας 
εξαιρετικά ιονισμένο πλάσμα. Ως άνοδος χρησιμοποιείται είτε ένας κώνος, συνδεδεμένος με 
την περιφέρεια της καθόδου μέσω μονωτικού υλικού, εάε ο θάλαμος. Για εναπόθεση χωρίς 
σκοπευτικό άξονα χρησιμοποιείται πόλωση του υποστρώματος. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ορισμός αυτός δεν περιλαμβάνει την τυχαία εναπόθεση καθοδικής 

εκκένωσης τόξου με μη πολωμένα υποστρώματα. 

γ. Η ιοντική επιμετάλλωση αποτελεί ειδική τροποποίηση της γενικής τεχνικής ΤΕ-ΡΝ/Ο, κατά την 
οποία χρησιμοποιείται πηγή πλάσματος ή ιόντων για τον ιονισμό των προς εναπόθεση 
σωματιδίων ενώ στο υπόστρωμα εφαρμόζεται αρνητικό δυναμικό πολώσεως για να 
διευκολυνθεί η έξοδος των προς εναπόθεση σωματιδίων από το πλάσμα. Η εισαγωγή 
δραστικών σωματιδίων, η εξάτμιση στερεών μέσα στο θάλαμο εργασίας καθώς και η χρήση 
συσκευών παρακολούθησης (τηοπϋΟΓ) για την κατά τη διεργασία μέτρηση των οπτικών 
χαρακτηριστικών και του πάχους των επιχρισμάτων, αποτελούν συνήθεις παραλλαγές της 
τεχνικής. 

δ. Επιστοιχείωση (ενανθράκωση) σε στήλη είναι μέθοδος επίχρισης με μετατροπή επιφανειών ή με 
επίστρωση, κστά την οποία το υπόστρωμα βυθίζεται σε μίγμα κόνεων (στήλη) αποτελούμενο 
από: 

1. τις κόνεις των μετάλλων που πρόκειται να εναποτεθούν (συνήθως αργίλιο, χρώμιο, πυρίτιο ή 
συνδυασμοί αυτών)· 

2. έναν ενεργοποιητή (συνήθως αλογονούχο άλας)· και 

3. μία αδρανή κόνι, ως επί το πλείατον αλουμίνα. 

Το μίγμα υποστρώματος και κόνεων περιέχεται σε κάμινο κέρατος, που θερμαίνεται σε 
θερμοκρασία μεταξύ 1030 Κ (757° Ο) και 1375 (1102° Ο) για όσο χρόνο απαιτεί η εναπόθεση 
του επιχρίσματος. 

ε. Ψεκασμός πλάσματος είναι τεχνική επίχρισης με επίστρωση, κατά την οποία τα επιχρισπκά 
υλικά, σε μορφή κόνεως ή σύρματος, εισάγονται σε πιστόλι (δαυλό ψεκασμού) που παράγει 
πλάσμα και το ελέγχει, τήκονται και εκσφενδονίζονται από αυτό προς το υπόστρωμα, όπου 
σχηματίζουν άρρηκτα συνδεδεμένο επίχρισμα. Πρόκεπαι για ψεκασμό πλάσματος είτε χαμηλής 
πιέσεως είτε υψηλής ταχύτητας, που πραγματοποιείται κάτω από το νερό. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1. Χαμηλή πίεση σημαίνει χαμηλότερη από την ατμοσφαιρική πίεση 

περιβάλλοντος. 

2. Η υψηλή ταχύτητα αναφέρεται σε ταχύτητες- αερίου στην έξοδο του 

ακροφυσίου υψηλότερες από 750 πτ/ε υπολογιζόμενες σε θερμοκρασία 293 
Κ (20® Ο) και πίεση 0,1 ΜΡα. 

στ. Εναπόθεση πολτού είναι τεχνική επίχρισης με μετατροπή επιφανειών ή με επίστρωση, κστά την 
οποία σχηματίζεται εναιώρημα μεταλλικής ή κεραμικής κόνεως με οργανικό συνδετικό υλικό σε 
υγρό, το εναιώρημα αυτό εφαρμόζεται στο υπόστρωμα με ψεκασμό, εμβάπτιση ή βαφή και 
ακολουθεί ξήρανση στον αέρα ή σε κλίβανο και θερμική κατεργασία για την επίτευξη του 
επιθυμητού επιχρίσματος. 

ζ. Εναπόθεση καθοδικής διασκόρπισης είναι τεχνική επίχρισης με επίστρωση, που βασίζεται σε 
ένα φαινόμενο μεταφοράς ορμής και κατά την οποία θετικά ιόντα επιταχύνονται από ηλεκτρικό 
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πεδίο προς την επιφάνεια του στόχου (επιχριοτικό υλικό). Η κινητική ενέργεια των 
προσπαττόντων ιόντων αρκεί για να προκαλέσει την ελευθέρωση των ατόμων της επιφάνειας 
του στόχου και την εναπόθεσή τους σε καταλλήλως τοποθετημένο υπόστρωμα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1. Ο πίνακας αναφέρεται μόνο στην εναπόθεση καθοδικής διασκόρπισης 

τριόδου, μαγνήτρου ή χημικής αντίδρασης, που χρησιμοποιείται για την 
αύξηση της πρόσφυσης του επιχρίσματος και της ταχύτητας εναπόθεσης, 
και στην εναπόθεση καθοδικής διασκόρπισης ενισχυμένης με 
ραδιοσυχνότητες (ΒΕ), που χρησιμοποιείται για να επσρέπει την εξάτμιση μη 
μεταλλικών επιχριατικών υλικών. 

2. Για την ενεργοποίηση της εναπόθεσης είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται 
δέσμες ιόντων χαμηλής ενέργειας (κάτω των 5 Κβν), 

η. Εμφύτευση ιόντων είναι τεχνική επίχρυσης με μετατροπή επιφανειών, κατά την οποία το προς 
κραματοποίηση στοιχείο ιονίζεται, επιταχύνεται μέσω διαβαθμιζόμενου δυναμικού και 
εμφυτεύεται στην επιφάνεια του υποστρώματος. Ο ορισμός αυτός περιλαμβάνει τις μεθόδους, 
στις οποίες η εμφύτευση ιόντων πραγματοποιείται ταυτόχρονα με εναπόθεση ατμού με φυσική 
μέθοδο δέσμης ηλεκτρονίων ή εναπόθεση καθοδικής διασκόρπισης. 

2Ε101 “Τεχνολογία*, κατά την έννοια των Παρατηρήσεων Γενικής Τεχνολογίας, για τη 
•χρήση* του εξοπλισμού ή του *λογισμικού* που προσδιορίζεται στις 
παραγράφους 28004, 2Β104, 2Β115, 2Β116 ή 2Δ101. 

2Ε201 Τεχνολογία*, κατά την έννοια των Παρατηρήσεων Γενικής Τεχνολογίας, για 

τη ’χρήση' του εξοπλισμού ή 'λογισμικού' που προσδιορίζεται στις παραγράφους ή στα εδάφια 
2Α225, 2Α226, 2Β001, 2Β006, 2Β007.β., 2Β007.γ., 2Β009, 2Β204, 2Β207, 2Β215, 2Β225 έως 
2Β232 ή 2Δ201. 

2Ε201 Τεχνολογία*, απασούμενη για τη *χρήση* των προϊόντων που προσδιορίζονται στις 
παραγράφους 2Β350 έως 2Β352. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 

3Α Εξοπλισμός, συναρμολογήσεις και δομικά στοιχεία 

3Α ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 1. Η διαβάθμιση από άποψη ελέγχου του εξοπλισμού, συσκευών και δομικών 

στοιχείων που περιγράφονται στο κεφάλαιο 3Α001 ή 3Α002 εκτός από όσα 
περιγράφονται στα τμήματα 3Α001.α.3. έως ΙΟ.ή 3Α001.α.12., που έχουν 
σχεδιασθεί ειδικά, ή έχουν τα ίδια λειτουργικά χαρακτηριστικά όπως ο 
υπόλοιπος εξοπλισμός, καθορίζεται από τη διαβάθμιση ελέγχου του υπόλοιπου 
εξοπλισμού. 

2. Η διαβάθμιση ελέγχου των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων που περιγράφονται 
στα κεφάλαια 3Α001.α.3. έως 9.ή 3Α001.α.12, τα οποία έχουν προγραμματισθεί 
χωρίς δυνατότητα αλλαγής, ή έχουν σχεδιασθεί για μία επί μέρους λειτουργία, 
καθορίζεται από τη διαβάθμιση ελέγχου του υπόλοιπου εξοπλισμού. 
Υποσημείωση: Οταν ο κατασκευαστής, ή αυτός που υποβάλλει την αίτηση δεν 
μπορεί να καθορίσει τη διαβάθμιση ελέγχου του υπόλοιπου 
εξοπλισμού, η κατάσταση διαβάθμισης ελέγχου καθορίζεται στα 
κεφάλαια 3Α001.α.3 έως 9, ή 3Α001.α.12. 

Εάν το ολοκληρωμένο κύκλωμα είναι τύπου 'μικροκυκλώματα μικροϋπολογιστών· ή 
μικροκύκλωμα μικρομονάδας*ελέγχου με βάση το πυρίτιο, όπως περιγράφεται στο 
σημείο 3Α001.α.3., με μήκος λέξεως τελεστού (δεδομένων) το πολύ 8 Μ, η 
διαβάθμιση ελέγχου του ολοκληρωμένου κυκλώματος καθορίζεται στο 3Α001.α.3. 

3Α001 Ηλεκτρονικές συσκευές και δομικά στοιχεία: 

α. Ολοκληρωμένα κυκλώματα για γενικούς σκοπούς, ως εξής: 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Η διαβάθμιση των πλακιδίων (που έχουν υποστεί φινίρισμα ή όχι), στα οποία 
εξακριβώθηκε η λειτουργία, πρέπει να ελεγχθεί με τις παραμέτρους του 
σημείου 3Α0Θ1.Ο.2. Τα ολοκληρωμένα κυκλώματα περιλαμβάνουν τους 
ακόλουθους τύπους: 

■Μονολιθικά ολοκληρωμένα κυκλώματα*, 

•Υβριδικά ολοκληρωμένα κυκλώματα*, 

•Ολοκληρωμένα κυκλώματα πολλαπλών μικροπλακετών*. 

•Ολοκληρωμένα κυκλώματτα τύπου φιλμ*, που περιλαμβάνουν ολοκληρωμένα 
κυκλώματα με πυρίτιο πάνω σε σάπφειρο, 

•Οπτικά ολοκληρωμένα κυκλώματα*. 
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1. Ολοκληρωμένα κυκλώματα σχεδιασμένα ή καθορισμένα ώστε να αντέχουν : 
α.Είτε ακτινοβολία, συνολικής δόσης 5x10* τζύ (5ί), ή παραπάνω· 

β. Είτε διαταραχή ρυθμού ακτινοβολίας 5 X 108 Γ3ό5(5ί)/5 ή υψηλότερη· 

2. Ολοκληρωμένα κυκλώματα που περιγράφονται στα σημεία 3Α001.α.3. έως 10. ή 
3Α001.Ο.12., ως εξής: 

α. Καθορισμένα να λειτουργούν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος άνω των 398Κ (125° Ο)· 
β. Καθορισμένα να λειτουργούν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος κάτω των 218 £; (- 55° Ο)· 
γ. Καθορισμένα να λειτουργούν στο σύνολο της περιοχής θερμοκρασιών περιβάλλοντος 
από 218 1< (- 55°Ο) έως 398 Ι< (125°Ο)· 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σημείο 3Α001.α.2. δεν ισχύει για ολοκληρωμένα κυκλώματα που 
προορίζονται για πολιτικά οχήματα ή για μηχανές σιδηροδρόμων. 

3. 'Μικροκυκλώμστα με επεξεργαστές·, 'μικροκυκλώματα μικροϋπολογιστών* και 
μικροκυκλώμστα για μικροσυσκευές ελέγχου που έχουν ένα από τα εξής χαρακτηριστικά: 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σημείο 3Α001.α.3. περιλαμβάνει ψηφιακούς επεξεργαστές σημάτων, 

. ψηφιακούς πολυεπεξεργαστές (απΉγ ρτοοθεδοτδ) και ψηφιακούς 
συνεπεξεργαστές (άίρίΐίύ οορίΌσεεδοτε). 

□. Μονάδα αριθμητικής λογικής με πλάτος προσπέλασης πάνω από τα 32 6Η και 'σύνθετη 
θεωρητική επίδοση* (οοτιροεΗθ ΗΐΒΓβΐίοα] ρβιίοπηαηοθ - ΩΤΡ) τουλάχιστον 80 εκατ. 
θεωρητικές λειτουργίες ανά δευτερόλεπτο (Μίορε)* 

3Α001 συνέχεια 

β. Κατασκευασμένα από σύνθετο ημιαγωγό και με λεπουργία σε συχνότητα χρονισμού 
πάνω από 40 ΜΗζ - ή 

γ. Πάνω από μια αρτηρία δεδομένων, ή εντολών, ή πάνω από μια σειριακή θύρα 
επικοινωνιών για εξωτερική διασύνδεση σε έναν παράλληλο επεξεργαστή με ρυθμό 
μεταδόσεως δεδομένων που ξεπερνά τα 2,5 ΜΡγίθ/δευτερόλετπο. 

4. Ηλεκτρικά αποσβέστμες και προγραμμαιζόμενες μνήμες ανάγνωσης μόνο (ΕΕΡΒΟΜ), στστιχές 
μνήμες ΗΑΜ (8ΗΑΜ) και ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης κατασκευασμένα από σύνθετο 
ημιαγωγό, ως εξής: 

α. ΕΕΡΒΟΜ με χωρητικότητα μνήμης : 

1. Άνω των 16 ΜΡϊΐ ανά συσκευασία για τύπους στιγμιαίας μνήμης* ή 

2. Ανώτερα από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα όρια για όλους τους άλλους τύπους 
ΕΕΡΒΟΜ : 

α. 4 ΜΡίί ανά συσκευασία - ή 

β. 1 ΜΡίί ανά συσκευασία και με μέγιστο χρόνο προσπέλασης κάτω των 80 η$· 

β. 3ΒΑΜ με χωρητικότητα μνήμης : 

1. Άνω των 4 Μόίΐ ανά συσκευασία· ή 

2. Άνω του 1 ΜΡ'Λ ανά συσκευασία και με μέγιστο χρόνο προσπέλασης κάτω των 2 

Π5' 

γ. Ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης τα οποία κατασκευάζονται από σύνθετο ημιαγωγό. 

5. Ολοκληρωμένα κυκλώματα μετατροπής αναλογικού σε ψηφιακό και ψηφιακού σε αναλογικό: 
α. Μετατροπείς αναλογικού σε ψηφιακό που έχουν ένα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. Διακρπική ικανότητα μεταξύ 8 και 12 5ΐί, με συνολικό χρόνο μετατροπής, μέχρι να 
φτάσουν την μέγιστη διακρπική ικανότητα, που είναι κάτω από ΙΟ πδ. 

2. Διακριτική ικανότητα 12 βΐι, με συνολικό χρόνο μετατροπής, μέχρι να φτάσουν την 
μέγιστη διακρπική ικανότητα, που είναι κάτω από 200 πε, ή 

3. Διακρπική ικανότητα πάνω από 12 6ΐΙ, με συνολικό χρόνο μετατροπής, μέχρι να 
φτάσουν την μέγιστη διακρπική ικανότητα, που είναι κάτω από 2 μικροδευτερόλετττα. 

β. Μετατροπείς ψηφιακού σε αναλογικό με διακρπική ικανότητα 12 Ρϊί ή παραπάνω και 
•χρόνο αποκατάστασης· (εβίΐϋηρ Ιϊιηβ) κάτω από 10 ηε. 

6. Ηλεκτρο-οτττικά ή Όπτικά ολοκληρωμένα κυκλώματα* για 'επεξεργασία σημάτων* που έχουν 
όλα τα εξής χαρακτηριστικά: 

α. Μία ή περισσότερες εσωτερικές διόδους λέιζερ. 

β. Ενα ή περισσότερα εσωτερικά δομικά στοιχεία για την ανίχνευση φωτός, και 
γ. Οπτικούς κυματοδηγούς. 
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7. Προγραμμστιζόμενες διατάξεις πυλών πεδίου (ίίβΐά ρΓ09Γ3πιπΐ3&1β ραΐβ βιτβγς) που έχουν 
ένα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

α. Ισοδύναμο χρησιμοποιήσιμο αριθμό θυρών μεγαλύτερο από 30.000 (για 2 θυρες 
εισόδου), ή 

β. Χαρακτηριστικό -βασικό χρόνο διαβάσεως πύλης* μικρότερο από 0,4 Π3. 

8. Προγραμματιζόμενες λογικές διατάξεις πεδίου (ίίβΐά ρΓ 09 Γ 3 ΓηΓΠ 3 ό 1 β Ιθ9Ϊσ απαγε) που έχουν 
ένα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

α. Ισοδύναμο χρησιμοποιήσιμο αριθμό θυρών πάνω από 5.000 (για 2 θύρες εισόδου), η 
β. Συχνότητα αντιστροφής ( 10991 ο ίΓβςυοπογ) που ξεπερνάει τα 133 ΜΗζ. 

9. Ολοκληρωμένα κυκλώματα νευρονικών δικτύων. 

10. Ολοκληρωμένα κυκλώματα κατασκευασμένα κατά παραγγελία, για τα οποία είτε είναι 
άγνωστη η λειτουργία είτε ο κατασκευαστής αγνοεί την διαβάθμιση ελέγχου του 
εξοπλισμού στον οποίον θα χρησιμοποιηθούν τα ολοκληρωμένα κυκλώματα και τα οποία 
έχουν ένα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά. 

α. Πάνω απά 144 τερματικές ακίδες. , 

β. Χαρακτηριστικό βασικό χρόνο διαβάσεως πύλης χαμηλότερο από 0,4 Π5, ή 
γ’ Συχνότητα λεαουργίας που ξεπερνά τα 3 ΟΗζ. 

11 ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα, εκτός αυτών που περιγράφονται στα σημεία 3Α0Ο1.Ο.3. 
' έως ΙΟ.ή 3Α001.α.12., έχουν κατασκευασθεί από ένα οποιοδήποτε μικτό ημιαγωγό και 
παρουσιάζουν ένα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, 
α. Ισοδύναμο αριθμό θυρών πάνω από 300 (για 2 θύρες εισόδου), ή 
β. Συχνότητα αντιστροφής πάνω από 1,2 ΘΗζ. 

12. Επεξεργαστές ταχείας μετατροπής Εουιίοτ (Ρ35ϊ ΡουπβΓ ΤΓ3Π$ίοιτη - ΡΡΤ), με οποιοδήποτε 

από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: , , _ _ , 

α. Ονομαστικό χρόνο εκτέλεσης για σύνθετη ΡΡΤ 1.024 σημείων, κάτω του 1 γτι 5 
β Ονομαστικό χρόνο εκτέλεσης για σύνθετη ΡΡΤ Ν σημείων, εκτός εκείνης των 1024 
' σημείων, κάτω του Ν Ι 09 , Ν/10.240 πιε, όπου Ν είναι ο αριθμός των σημείων ή 
γ. Εύρος διερχομένης ζώνης συχνοτήτων (ΡυΠθΓ% ΐίίΓουθίιρυΐ) άνω των 5,12 ΜΗζ. 


β. Συσκευές μικροκυμάτων ή συσκευές χιλιοστομετρικών κυμάτων: 
1. Ηλεκτρονικές λυχνίες κενού και κάθοδοι ως εξής: 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 


1 Για λυχνίες μαγνητρονίων που επιτρέπουν μεταβολή της συχνότητας, 
(ίΓ 0 ςυθηογ 3 9 ϋθ π>3 9 πθΠοη ίυάθδ) βλέπε Ελεγχος των Στρατιωτικών 

2. Το σημείο 3Α001.β.1. δεν περιλαμβάνει λυχνίες που έχουν σχεδιασθεί ή 
καθορίζονται για λεπουργία στις Τυποποιημένες Ζώνες Πολίτικων 
Τηλεπικοινωνιών σε συχνότητες που δεν υπερβαίνουν τα 31 ΕΗΖ. 

Λυχνίες οδεύοντος κύματος, παλμικού ή συνεχούς κύματος, ως έξης: 

’· Κ «***·» ** 

καθορισμένη ισχύ ραδιοσυχνότητας ο οποίος είναι μικρότερος από 3 δευτερόλεπτα 

3. Συζευγμένες λυχνίες οβνΐΐγ ή παράγωγά τους, με-στιγμιαίο εύρος ζώνης άνω του ή 

4 ^Λκοειδώς λυχνίες ή^ταράγωγά τους με ένα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

οε Κνν) και της υυχνέτητας (ιιου 

εκφράζεται σε <3Ηζ) ανώτερο από 0,5. 

'Στινυιαίο εύρος ζώνης* το πολύ μια οκτάβα, και . 

γινόμενο της Ρ μέσης ισχύος (που εκφράζεται σε κνΥ) και συχνότητας (που εκφράζεται 

σε ΟΗζ) πάνω από 1, ή 
γ. -Κατάλληλες για διαστημική χρήση*- 

β Ενισχυτικές λυχνίες διασταυρωμένου πεδίου με απολαβή μεγαλύτερη των 17 άΒ. 
ξ: 1 μπΤΐέ 5 εςΤθοδο, (Ιη,ρτοβηετεα οποίος) για ηλεκτρονικές λοξίες που έχουν ένα απ 6 

τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: , , , , 

1. Χρόνο ανύψωσης μέχρι την προκαθορισμένη εκπομπή που είναι κατώτερος από 3 

2 . Παράγουνσταθερή πυκνότητα ροής ρεύματος σε συνθήκες προκαθορισμένης 
λειτουργίας η οποία ξεπερνά τα 5 Α/ογτι . 


Ρ· 
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2. Ολοκληρωμένα κυκλώματα μικροκυμάτων ή δομοστοιχεία (τηοϋυίθδ) τους που 
περιλαμβάνουν 'μονολιθικά ολοκληρωμένα κυκλώματα 1 τα οποία λεπουργούν σε συχνότητες 
πάνω από 3 ΟΗζ. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σημείο 3Α001.β.2. δεν περιλαμβάνει κυκλώματα ή δομοστοιχεία για 
εξοπλισμό που έχει σχεδιασθεί για, ή καθορίζεται να λεπουργεί στις 
Τυποποιημένες Ζώνες Πολιτικών Τηλεπικοινωνιών σε συχνότητες οι οποίες 
δεν υπερβαίνουν τα 31 ΟΗζ. 

3. Τρανζίστορ μικροκυμάτων τα οποία καθορίζονται για λειτουργία σε συχνότητες πάνω από 
31 ΟΗζ. 

4. Ενισχυτές μικροκυμάτων στερεός κατάστασης, ως εξής: 

α. Που λεπουργούν σε συχνότητες πάνω από 10,5 ΟΗζ και έχουν 'στιγμιαίο εύρος ζώνης* 
πάνω από μισή οκτάβα. 

β. Που λεπουργούν σε συχνότητες πάνω από 31 ΟΗζ. 

5. Ζωνοπερατά ή ζωνοαπέρατα φίλτρα που μπορούν να συντονιστούν ηλεκτρονικά ή 

μαγνητικά, που έχουν πάνω από 5 ρυθμιζόμενους συντονιστές και μπορούν να συντονισθούν 
μέσα σε μία ζώνη συχνοτήτων με λόγο 1.5:1 σε χρόνο λιγότερο από 10 

μικροδευτερόλεπτα με: 

α. Εύρος ζώνης ζωνοπερατού φίλτρου πάνω από 0,5% της κεντρικής συχνότητας, ή 
β. Εύρος ζώνης ζωνοαπέρατου φίλτρου λιγότερο από 0,5% της κεντρικής συχνότητας. 

6. Μικροκυματικές συναρμολογήσεις που μπορούν να λειτουργήσουν σε συχνότητες πάνω από 


7. Μικτές και μετατροπείς σχεδιασμένοι για την επέκταση της περιοχής συχνοτήτων του 
εξοπλισμού που περιγράφεται στα σημεία 3Α002.0., 3Α002.6. ή 3Α002.1. πέρα των εκεί 
αναφερομένων ορίων 

γ. Συσκευές ακουστικών κυμάτων, και ειδικά σχεδιασμένα δομικά στοιχεία για τις συσκευές αυτές 

ως εξής: 

1. Συσκευές επιφανειακών ακουστικών κυμάτων και συσκευές ευάεοβ 8ΚίΓΠπιϊπ9 ($ά 3 Πο« βυΙΚ) 
ακουστικών κυμάτων (δηλαδή συσκευές για επεξεργασία σημάτων που χρησιμοποιούν 
ελαστικά κύματα σε υλικά) και οι οποίες έχουν ένα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

α. Φέρουσα συχνότητα πάνω από 2,5 <3Ηζ, ή 
β, Φέρουσα συχνότητα 2,5 ΟΗζ ή λιγότερο, και: 

1. Απόρριψη πλευρικών λοβών συχνότητας που ξεπερνάει τα 55 ά3. 

2. Το γινόμενο του μέγιστου χρόνου καθυστέρησης και του εύρους ζώνης (ο χρόνος σε 
μικροδευρόλεπτα και το εύρος ζώνης σε ΜΗζ) το οποίο είναι ανώτερο του 100, ή 

3. Καθυστέρηση με διασπορά (άίδρθΓδίνθ άθΐβγ) περισσότερη από 10 
μικροδευτερόλετττα· ή 

γ. Συχνότητα φέροντος άνω του 1 <3Ηζ και εύρος ζώνης τουλάχιστον 250 ΜΗζ. 

2. Συσκευές ακουστικών κυμέπων όγκου (δηλαδή συσκευές για επεξεργασία σημάτων που 
χρησιμοποιούν ελαστικά κύματα) που εππρέπουν κστ’ευθείαν επεξεργασία σημάτων σε 
συχνότητες πάνω βπό 1 ΟΗζ. 

3. Ακουσπκο-οπτικές συσκευές επεξεργασίας σημάτων που βασίζονται στην αλληλεπίδραση 
μεταξύ ακουστικών κυμάτων (κυμάτων όγκου ή κυμάτων επιφάνειας) και κυμάτων φωτός και 
οι οποίες εππρέπουν την άμεση επεξεργασία σημάτων ή εικόνων. Περιλαμβάνουν 
φασματική ανάλυση, συσχέτιση ή συνέλιξη. 

δ. Ηλεκτρονικές συσκευές ή κυκλώματα που περιέχουν δομικά στοιχεία κατασκευασμένα από 
•υπέραγώγιμα υλικά* και ειδικά σχεδιασμένα για λεπουργία σε θερμοκρασίες κάτω από την 
■κρίσιμη θερμοκρασία* τουλάχιστον ενός από τα υπεραγώγιμα συστατικά υλικά με ένα από τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. Ηλεκτρομαγνητική ενίσχυση: 

α. Σε συχνότητες ίσες ή κάτω από 31 ΟΗζ με συντελεστή θορύβου κάτω από 0,5 άΒ, ή 
β. Σε συχνότητες πάνω από 31 ΟΗζ. 
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2. Μεταγωγή ρεύματος για ψηφιακά κυκλώματα όπου χρησιμοποιούνται 'υπεραγώγιμες* πύλες 
με γινόμενα μεταξύ του χρόνου καθυστέρησης ανά πύλη (που εκφράζεται σε 
δευτερόλεπτα) και της κατανάλωσης ισχύος ανά πύλη (που εκφράζεται σε νΥ) και το οποίο 
είναι λιγότερο από 10" 4 ϋ, ή 

3. Επιλογή συχνοτήτων σε όλες τις συχνότητες με τη χρήση συντονισμένων κυκλωμάτων με 
τιμές Ο πάνω από 10.000. 

ε. Συσκευές υψηλής ενέργειας που έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. Μπαταρίες ως εξής: 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σημείο 3Α001.ε.1. δεν περιλαμβάνει μπαταρίες που έχουν όγκο ίσο ή 

μικρότερο από 27 επί 3 (δηλαδή τα τυποποιημένα στοιχεία 0 ή τις μπαταρίες 
τύπου Η14). 

α. Πρωτογενή στοιχεία και μπαταρίες που έχουν ενεργειακή πυκνότητα πάνω από 480 
ννη/Κφ και έχουν καθορισθεί για λειτουργία στο φάσμα θερμοκρασιών που εκτείνεται από 
κάτω από 243 Κ (-30°Ο) μέχρι πάνω από 343 Κ (70®Ο). 
β. Επαναφορτιζόμενα στοιχεία και μπαταρίες που έχουν ενεργειακή πυκνότητα πάνω από 
150 ννίτ/Κρ μετά από 75 κύκλους φόρτισης/εκφόρτισης με ρεύμα εκφόρτισης ίσο προς 
0/5 ώρες (όπου Ο είναι η ονομαστική χωρητικότητα σε αμπερώρες) όταν λειτουργούν 
στο φάσμα θερμοκρασιών που εκτείνεται κάτω από 253 Κ (·20°0) μέχρι πάνω από 333 Κ 
(60°Ο). 

Τεννικέο παρατηρήσει;; : Η ενεργειακή πυκνότητα δίνεται με τον πολλαπλασιασμό της μέσης 
ισχύος σε \Ν (η μέση τάση σε βόλτ επί το μέσο ρεύμα σε αμπέρ) επί τη διάρκεια της 
εκφόρτισης σε ώρες μέχρι να φθάσει η εκφόρτιση στα 75% της τάσεως του ανοικτού 
κυκλώματος και όλο αυτό διαιρεμένο με την συνολική μάζα του στοιχείου ή της μπαταρίας 
που εκφράζεται σε κιλά. 

γ. Φωτοβολταΐκές συστοιχίες οι οποίες είναι κατάλληλες για διαστημική χρήση και έχουν 
υποστεί επεξεργασία για να αντέχουν σε ακτινοβολία, με ειδική ισχύ που ξεπερνά τα 160 
νν/ΓΠ 2 σε θερμοκρασία λεπουργίας 301 Κ (28°0) όταν υφίστανχαι φωτισμό από 
τουγκστένιο ισχύος 1 ΚΥΥ/γτί 2 στους 2.800 Κ (2.527°0). 

2. Πυκνωτές με υψηλή ενεργειακή χωρητικότητα ως εξής: 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ το σημείο 3Α201.α. 

α. Πυκνωτές με ρυθμό επανάληψης κάτω από 10 Ηζ (πυκνωτές μιας κρούσης) που έχουν 
όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. Ονομαστική τάση ίση ή ανώτερη" από 5 λν. 

2. Ενεργειακή πυκνότητα ίση ή ανώτερη από 250 ϋ/Ι<9> και 

3. Συνολική ενέργεια ίση ή ανώτερη από 25 Κύ. 

β. Πυκνωτές με ρυθμό επανάληψης 10 Ηζ ή παραπάνω (επαναληπτικοί πυκνωτές) που 
έχουν όλα οπό τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. Ονομαστική τάση ίση ή ανώτερη από 5 Κν. 

2. Ενεργειακή πυκνότητα ίση ή ανώτερη από 50 ϋ/1<9. 

3. Συνολική ενέργεια ίση ή ανώτερη από 100 ϋ, και 

4. Κύκλο ζωής για φόρτιση και εκφόρτιση ίσο ή ανώτερο από 10.000. 

3. *Υπεραγώγιμοι* ηλεκτρομαγνήτες η σωληνοειδή τα οποία έχουν κατασχευασθεί ειδικά 
ώστε να φορτίζονται πλήρως, ή να εκφορτίζονται, σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο και 
που έχουν όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ το σημείο 3Α201.β. 

α. Ενέργεια που αποδίδεται κατά τη διάρκεια της εκφόρτισης η οποία υπερβαίνει τα 10 Κ| 
το πρώτο δευτερόλεπτο, 

β. Εσωτερική διάμετρο των ρευματοφόρων περιελίξεων ανώτερη από 250 γπγπ, και 
γ. Ονομαστική μαγνητική επαγωγή πάνω από 8 Τ ή 'συνολική πυκνότητα ρεύματος 1 στις 
περιελίξεις που είναι ανώτερη από 300 Α/γπγπ 2 . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σημείο 3Α001.ε.3. δεν περιλαμβάνει 'υπεραγώγιμους* ηλεκτρομαγνήτες ή 
σωληνοειδή τα οποία έχουν κατασκευασθεί ειδικά για ιατρικό εξοπλισμό 
απεικόνισης με τη βοήθεια Μαγνητικού Συντονισμού (Μαιψιβίίο Ηθεοησηοβ 
Ιηΐ39ΐη9). 
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4. Κυκλώματα ή συστήματα για αποθήκευση ηλεκτρομαγνητιχής ενέργειας που περιλαμβάνουν 
δομικά στοιχεία κατασκευασμένα από *υπεραγώγιμα· υλικά και ειδικά σχεδιασμένα για 
λειτουργία σε θερμοκρασίες κάτω από την 'κρίσιμη θερμοκρασία 1 τουλάχιστον ενός από τα 
•υπεραγώγιμα' συστατικά στοιχεία, και τα οποία έχουν όλα από τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 

α. Λειτουργία σε συχνότητες συντονισμού πάνω από 1 ΜΗζ. 
β. Πυκνότητα αποθηκευμένης ενέργειας 1 ΜΗ/γπ 1 ή παραπάνω, και 
γ. Χρόνο εκφόρτισης μικρότερο από 1 πιε. 

3Α001 συνέχεια 

5. Συστήματα αχτίνων X με στιγμιαία εκκένωση, και σχετικές με αυτά 
λυχνίες, τα οποία έχουν όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ 3Α201.γ. 

α. Ανώτατη ισχύ που ξεπερνά τα 500 ΜΜ. 
β. Τάση εξόδου ανώτερη των 500 1<ν, και 
γ. Εύρος παλμού κάτω από 0,2 μικροδευτερόλεπτα 

στ. Βοΐβιγ ίηρυτ ΐγρο εΗαΛ βάδοΐυίθ ροδίΐίοη θποοΡθγβ που έχουν ένα από τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 

1. Διακριτική ικανότητα καλύτερη από 1 μέρος στα 265.000 της πλήρους κλίμακας (διακριτική 
ικανότητα 18 Ρίΐ), ή 

2. Ακρίβεια καλύτερη από ± 2,5 δευτερόλεπτα τόξου, 

3Α002 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γενικής χρήσεως: 

α. Εξοπλισμός καταγραφής ως εξής και ειδικά σχεδιασμένες μαγνητικές ταινίες δοκιμής γι’αυτόν: 

1. Μαγνητόφωνα με αναλογικά όργανα, που περιλαμβάνουν μαγνητόφωνα που επιτρέπουν την 
καταγραφή ψηφιακών σημάτων (για παράδειγμα χρησιμοποιώντας μονάδα για ψηφιακή 
εγγραφή υψηλής πυκνότητας (ΗΟΩΒ)) και τα οποία έχουν ένα από τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 

α. Εύρος ζώνης πάνω από 4 ΜΗζ ανά ηλεκτρονικό κανάλι ή ζώνη (ύαοΙ<). 
β. Εύρος ζώνης πάνω από 2 ΜΗζ ανά ηλεκτρονικό κανάλι ή ζώνη και τα οποία έχουν πάνω 
από 42 ζώνες, ή 

γ. Χρονικό σφά>ψια βάσης χρόνου (ίΐιτίθ άϊρΐ3οεΓΠθηί θπόγ) το οποίο μετριέται σύμφωνα με 
τα ισχύοντα έγγραφα κανονισμών ΙΗΙ<3 (ΙπΙογ Η3Π9β ΙηδίαΐΓπβηΐδΐίοη βιουρ) ή ΕΙΑ 
(ΕΙθσίΓοπϊο Ιπόυβίπθ$ ΑδδοσΪ3ΐΐοπ), το οποίο είναι μικρότερο από ±0,1 
μικροδευτερόλεπτα. 

2. Ψηφιακά μαγνητοσκόπια που έχουν μέγιστο ρυθμό μετάδοσης ψηφιακής διασύνδεσης πάνω 
από 180 Μάίΐ/δ εχτόο από: 

Τα μαγνητοσκόπια που έχουν ειδικά σχεδιασθεί για καταγραφές για μαγνητοσκοπήσεις στην 
τηλεόραση, χρησιμοποιώντας μορφές σήματος όπως αυτά έχουν τυποποιηθεί ή 
καθορίζονται από τους οργανισμούς ΟΟΙΒ (Διεθνής συμβουλευτική επιτροπή 
ραδιοεπικοινωνιών) ή ΙΕΟ (Διεθνής Τεχνική Επιτροπή) για εφαρμογές πολιτικής τηλεόρασης. 

3. Μαγνητόφωνα δεδομένων με ψηφιακά όργανα τα οποία χρησιμοποιούν ελικοειδείς τεχνικές 
σάρωσης ή τεχνικές σταθερής κεφαλής και τα οποία έχουν ένα από τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 

α. Μέγιστο ρυθμό μετάδοσης ψηφιακής διασύνδεσης πάνω από 175 Μ&ίί/δ - ή 
β. “Κατάλληλα για διαστημική χρήση·. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σημείο 3Α002,α.3. δεν περιλαμβάνει αναλογικά μαγνητόφωνα εξοπλισμένα 
με ηλεκτρονικό εξοπλισμό μετατροπής ΗΩΩΒ τα οποία έχουν σχεδιασθεί για 
να καταγράφουν μόνο ψηφιακά δεδομένα. 

4. Εξοπλισμός με μέγιστο ρυθμό μετάδοσης ψηφιακής διασύνδεσης πάνω από 175 Μάϊί/δ που 
έχει σχεδιασθεί για να μετατρέπει ψηφιακά μαγνητοσκόπια ώστε να μπορούν να ' 
χρησιμοποιηθούν σαν ψηφιακά όργανα καταγραφής δεδομένων. 

5. Μετατροπείς κυματομορφών σε ψηφιακή μορφή και καταγραφικά μεταβατικών φαινομένων, 
που διαθέτουν αμφότερα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

Σημείωση ι’Βλ. επίσης 3Α202 



7706 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


α. Ρυθμοί ψηφιακής μετατροπής τουλάχιστον 200 εκστ. δείγματα ανά δευτερόλεπτο και 
διακριτική ικανότητα τουλάχιστον 10 Ρϊΐδ* 
β. Συνεχής διεκπεραίωση τουλάχιστον 2 ΟόίΙδ/δ· 

Τεχνικές παρατηρήσεις : Για όργανα με αρτηρία (όυ$) παραλλήλου αρχπεκτονικής, ο 
ρυθμός συνεχούς διεκπεραίωσης είναι ο υψηλότερος ρυθμός λέξεων πολλαπλασιασμένος 
επί τον αριθμό Με σε μια λέξη. Στο σημείο 3Α002.α.5., ο όρος 'συνεχής διεκπεραίωση· 
σημαίνει τον ταχύτερο ρυθμό δεδομένων τον οποίοτο όργανο μπορεί να προωθήσει στην 
εκροή προς την μαζική μνήμη, χωρίς απώλεια πληροφοριών, διατηρώντας παράλληλα τον 
ρυθμό δειγμστο>ηψίας και την μετατροπή αναλογικού προς ψηφιακό. 

3Α002 συνέχεια 

β. Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις* για “γεννήτριες σύνθεσης συχνοτήτων* που έχουν “χρόνο 
μεταγωγής συχνότητας* από μία επιλεγμένη συχνότητα οε άλλη κατώτερο από 1 γπ8 . 

γ. ·Συοτήματα ανάλυσης σημάτων* ως εξής: 

1. Ικανά να αναλύσουν συχνότητες πάνω από 31 ΟΗζ. 

Ζ *Συστήματα δυναμικής ανάλυσης συστημάτων* με "εύρος ζώνης πραγματικού χρόνου* που 
είναι ανώτερο από 25,6 ΚΗζ. 
εκτόο από: 

Συστήματα που χρησιμοποιούν μόνο φίλτρα σταθερού ποσοστιαίου εύρους ζώνης (γνωστά 
επίσης σαν φίλτρα οκτάβας ή ποσοστιαίας οκτάβας), 
δ. Γεννήτριες σημάτων με σύνθεση συχνοτήτων. Οι συχνότητες εξόδου που παράγονται έχουν 
ακρίβεια και βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη σταθερότητα που ελέγχεται, ή παράγεται ή 
διορθώνεται από την εσωτερική κύρια συχνότητα. Οι γεννήτριες έχουν ένα από τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 

1. Μέγιστη συχνότητα που προκύπτει από σύνθεση πάνω από 31 ΘΗζ. 

2. 'Χρόνο μεταγωγής συχνότητας* από μία επιλεγμένη συχνότητα στην άλλη μικρότερο από 1 
ΓΠδ, ή 

3. Θόρυβο φάσης απλής πλευρικής ζώνης (33Β) καλύτερο από -(126 + 20 Ιθ9, 0 Ρ - 20 ( 09 , 0 1) 
εκφρασμένο σε άΒο/Ηζ, όπου Ε είναι η απόκλιση από τη συχνότητα λεπουργίας σε Ηζ και ί 
είναι η συχνότητα λεπουργίας σε ΜΗζ. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σημείο 3Α002.6. δεν περιλαμβάνει εξοπλισμό όπου η συχνότητα εξόδου 
παράγεται, επε μέσω της πρόσθεσης επε μέσω της αφαίρεσης δύο ή 
περισσοτέρων συχνοτήτων που παράγει κρυσταλλικός ταλαντωτής, είτε από 
την πρόσθεση ή αφαίρεση την οποίαν ακολουθεί πολλαπλασιασμός του 
αποτελέσματος. 

ε. Αναλυτές δικτύου με μέγιστη λεπουργική συχνότητα πάνω από 31 ΟΗζ. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σημείο 3Α002.ε. δεν περιλαμβάνει *αναλυτές κυκλωμάτων με σάρωση 

συχνότητας 1 με μέγιστη λεπουργική συχνότητα όχι πάνω από 40 ΟΗζ και οι 
οποίοι δεν περιλαμβάνουν διάδρομο δεδομένων για διασύνδεση που να 
εππρέπει έλεγχο από μακρυά. 


στ. Δοκιμαστικοί μικροκυμστικοί δέκτες που έχουν και τα δύο από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. Μέγιστη λεπουργική συχνότητα πάνω από 31 ΟΗζ, και 

2. Μπορούν να μετρήσουν συγχρόνως το πλάτος και τη φάση. 

ζ. Πρότυπα ατομικής συχνότητας που έχουν ένα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. Μακροπρόθεσμη σταθερότητα (γήρανση) μικρότερη (καλύτερη) από 1 χ 10""/μήνα, ή 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σημείο 3Α002.ζ.1. δεν περιλαμβάνει πρότυπα ρουβιδίου που είναι 

ακατάλληλα για διαστημική χρήση. 

2. "Κατάλληλα για διαστημική χρήση·. 


Π· 


Εξομοιωτές για μικροκυκλώματα που καθορίζονται στο σημείο 3Α001.α.3. ή στο σημείο 
3Α001.α.9. , 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σημείο 3Α002.η. δεν περιλαμβάνει εξομοιωτές σχεδιασμένους για 

•οικογένεια* η οποία περιλαμβάνει 


τουλάχιστον μία συσκευή που δεν προσδιορίζεται ή δεν περιλαμβάνεται στα 
σημεία 3Α001.α,3. ή 3Α001.α.9. -πμ υι υτα 


3Α101 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός, συσκευές και δομικά στοιχεία εκτός από αυτά που καθορίζονται στο 
σημείο 3Α00(ι)ζ ε&πρ* 
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α, Μετατροπείς αναλογικού σε ψηφιακό που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε *πυραύλους' και 
που έχουν σχεδιασθεί για να τηρούν στρατιωτικές προδιαγραφές για ανθεκτικό εξοπλισμό. 

* 

β. Εππαχυντές ικανοί να αποδώσουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που παράγεται από 
ακτινοβολία επιβράδυνσης από επααχυνόμενα ηλεκτρόνια ύψους 2 Μβν ή παραπάνω,και 
συστήματα που περιέχουν τους εππαχυντές αυτούς. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παραπάνω σημείο 3Α101.β. δεν περιλαμβάνει εξοπλισμό ο οποίος έχει ειδικά 

σχεδιασθεί για ιατρικούς σκοπούς. 

3Α201 Ηλεκτρονικά δομικά στοιχεία εκτός από όσα καθορίζονται στο σημείο 3Α001, ως εξής: 


α. Πυκνωτές με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. Ονομαστική τάση πάνω από 1,4 («V, αποθήκευση ενέργειας ανώτερη από 10ϋ, χωρητικότητα 
πάνω από 0,5 μΡ και αυτεπαγωγή σειράς μικρότερη από 50 ηΗ, ή 

2. Ονομαστική τάση πάνω από 750 V, χωρητικότητα πάνω από 0,25 υΡ και αυτεπαγωγή σειράς 
μικρότερη από 10 ηΗ. 

β. Υπεραγώγψιοι σωληνοειδείς ηλεκτρομαγνήτες που έχουν όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. Την ικανότητα να δημιουργούν μαγνητικά πεδία πάνω από 2 ΐβείε (20 Κϋοςβυεε). 

2. Που έχουν λόγο 170 (μήκος δια εσωτερική διάμετρο) πάνω από 2. 

3. Με εσωτερική διάμετρο πάνω από 300 πιγπ, και 

4. Με ομοιογένεια μαγνητικού πεδίου καλύτερη από 1% όταν μετριέται στο κεντρικό 50% του 
εσωτερικού όγκου. 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σημείο 3Α201.β. δεν περιλαμβάνει μαγνήτες που έχουν ειδικά σχεδιασθεί και 
εξάγονται σαν μέρη ιατρικών συστημάτων απεικόνισης που βασίζονται σε 
πυρηνικό μαγνητικό συντονισμό (πυοίβατ πταοπθΐϊσ Γοεοπαποβ). Η φράση ’ως 
μέρος 1 δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι αποτελεί φυσικό τμήμα της μίας και ίδιας 
αποστολής. Εππρέπονται ξεχωριστές αποστολές από διαφορετικές πηγές υπό 
τον όρο τα σχετικά εξαγωγικά έγγραφα να καθορίζουν σαφώς ότι οι αποστολές 
διακινούνται *ως μέρος* των συστημάτων απεικόνισης. 


3Α201 


Υ· Γεννήτριες ακτινών X στιγμιαίας λεπουργίας, ή παλμικοί εππαχυντές ηλεκτρονίων με 
ανώτατη ενέργεια 500 Κβν ή παραπάνω, ως εξής: 
εκτόσ από: 

Εππαχυντές που αποτελούν δομικά στοιχεία συσκευών που έχουν σχεδιασθεί για σκοπούς 
άλλους εκτός από την ακτινοβολία με ακτίνες X ή με ηλεκτρονική δέσμη (για παράδειγμα 
ηλεκτρονικά μικροσκόπια), καθώς και συσκευών που έχουν σχεδιασθεί για ιατρικούς σκοπούς: 


συνέχεια 

1. Που έχουν ανώτατη ενέργεια ηλεκτρονίων στον εππαχυντή 500 Κβν ή παραπάνω, αλλά 
λιγότερο από 25 Μεν, και με συντελεστή κέρδους (Κ) 0,25 ή παραπάνω όπου το Κ ορίζεται 
ως εξής: 

Κ = 1,7χ10ν· β Ο, 

όπου V είναι η ανώτατη ενέργεια των ηλεκτρονίων σε Μεν και 0 είναι το συνολικό 
φορτίο σε ΩουΙοπιβ που έχει επιταχυνθεί, αν η διάρκεια της παλμικής δέσμης του 
εππαχυντή είναι μικρότερη από ή ίση προς 1 μικρό δευτερόλεπτο. Αν η διάρκεια της 
παλμικής δέσμης του εππαχυντή είναι μεγαλύτερη από 1 μικροδευτερόλεπτο, τότε το Ω 
είναι το μέγιστο φορτίο που εππαχύνεται σε 1 μικροδευτερόλεπτο (Ω είναι ίσον με το 
ολοκλήρωμα του ΐ ως προς το ί επί το ελάχιστο από τους δύο χρόνους, δηλαδή 1 
μικροδευτερόλεπτο ή την διάρκεια σε χρόνο της παλμικής δέσμης (Ω = [ολοκλήρωμα] 
Ϊ&), όπου ΐ είναι το ρεύμα της δέσμης σε αμπέρ και 1 είναι ο χρόνος σε δευτερόλεπτα], ή 

2. Που έχουν ανώτατη ενέργεια ηλεκτρονίων στον εππαχυντή 25 Μβν ή παραπάνω και 
ανώτατη ισχύ μεγαλύτερη από 50 ΜΥΥ. [Η ανώτατη ισχύς = (ανώτατη τάση εκφρασμένη σε 
βόλτ) χ (ανώτατο ρεύμα δέσμης εκφρασμένο σε αμπέρ]. 

Τεννικέο παρατηρήσεις: α. Διάρκεια σε χρόνο της παλμικής δέσμης - στις μηχανές που 
βασίζονται σε κοιλότητες εππαχύνσεως μικροκυμάτων, ο χρόνος διάρκειας της παλμικής 
δέσμης είναι το μικρότερο οπό τις δύο ποσότητες, δηλαδή 1 μικροδευτερόλεπτο ή οπό τη 
διάρκεια του συμπιεσμένου πακέτου δέσμης που προκύπτει από έναν παλμό 
μικροκυματικού διαμορφωτή. 
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β. Ανώτατο ρεύμα δέσμης - στις μηχανές που βασίζονται σε κοιλότητες 
επιτάχυνσης μικροκυμάτων το ανώτατο ρεύμα δέσμης ισούται με το μέσο ρεύμα κατά τη 
διάρκεια σε χρόνο ενός συμπιεσμένου πακέτου δέσμης. 

3Α202 Παλμογράφοι και καταγραφείς μεταβατικών φαινομένων εκτός εκείνων που προσδιορίζονται 
στο σημείο 3Α002.α.5., ως εξής και ειδικά 
σχεδιασμένα δομικά στοιχεία για παρόμοιες συσκευές: 

α. Μη βαθμιδωτοί αναλογικοί παλμογράφοι με εύρος ζώνης 1 3Ηζ ή παραπάνω. 

β. Βαθμιδωτά συστήματα αναλογικών παλμογράφων που έχουν ένα από τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 

1. ένα κυρίως μέρος της συσκευής (ιπείπίταπιβ) με εύρος ζώνης 1 ΟΗζ ή παραπάνω, ή 

2. βαθμιδωτά στοιχεία που μπορούν να προστεθούν με δικό τους εύρος ζώνης 4 ΟΗζ ή 
παραπάνω. 

γ. Αναλογικοί παλμογράφοι δειγματοληψίας για την ανάλυση φαινομένων που επαναλαμβάνονται , 
με ενεργό εύρος ζώνης μεγαλύτερο από 4 ΟΗζ. 

δ. Ψηφιακοί παλμογράφοι και καταγραφείς μεταβατικών φαινομένων που χρησιμοποιούν τεχνικές 
μεθόδους μετατροπής αναλογικού σε ψηφιακό και οι οποίοι μπορούν να αποθηκεύσουν 
μεταβατικά φαινόμενα με σειριακή δειγματοληψία εισόδων μιας κρούσης σε διαδοχικά 
διαστήμστα μικρότερα από 1 ηε (μεγαλύτερη από 1 γίγα-δείγμα ανά δευτερόλεπτο), 
χρησιμοποιώντας ψηφιοποίηση με διακριτική ικανότητα 8 άϊί ή παραπάνω και αποθηκευτική 
ικανότητα 256 ή παραπάνω δειγμάτων. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ειδικά σχεδιασμένα δομικά στοιχεία που καθορίζονται στο σημείο αυτό είναι τα 

εξής για αναλογικούς παλμογράφους: 

1. Μονάδες που μπορούν να προστεθούν (Ρίυ 9 -ίη υηΐϊε), 

2. Εξωτερικοί ενισχυτές, 

3. Προ-ενισχυτές, 

4. Συσκευές δειγματοληψίας, 

5. Καθοδικοί σωλήνες. 

Τεχνικές παρατηρήσεις: *Σαν εύρος ζώνης* ορίζεται το φάσμα συχνοτήτων μέσα στο οποίο η 
απόκλιση στον καθοδικό σωλήνα δεν μειώνεται κάτω από το 70,7% της απόκλισης στο μέγιστο 
σημείο που μετριέται, όταν ο ενισχυτής του παλμογράφου δέχεται σταθερή τάση εισόδου. 

3Α225 Μετατροπείς συχνότητας (που είναι επίσης γνωστοί σαν μετατροπείς ή ίπνβΠθΓε) ή γεννήτριες 
εκτός από τις συσκευές που καθορίζεται στο σημείο ΟΒΟΟΙ.γ.11. που έχουν όλα από τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

α. Πολυφασική έξοδο που μπορεί να αποδώσει ισχύ 40 νν ή παραπάνω, 
β. Που μπορούν να λειτουργήσουν στο φάσμα συχνοτήτων μεταξύ 600 και 2000 Ηζ. 
γ. Που έχουν συνολική αρμονική παραμόρφωση κάτω από 10%, και 
δ. "Ελεγχο συχνότητας·καλύτερο από 0 , 1 %. 

3Α226 Τροφοδοτικά υψηλής ισχύος συνεχούς ρεύματος που μπορούν να παράγουν 

συνεχώς, σε χρονική περίοδο 8 ωρών, 100 V ή παραπάνω με ρεύμα εξόδου 500 Α ή παραπάνω 
και με σταθεροποίηση τάσης ή ρεύματος καλύτερη από 0,1%. 

3Α227 Τροφοδοτικά συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης που μπορούν να παράγουν 

συνεχώς, σε χρονική περίοδο 8 ωρών 20.000 V ή παραπάνω με ρεύμα εξόδου 1 Α ή παραπάνω 
και με σταθεροποίηση ρεύματος ή τάσης καλύτερη από 0,1%. 

3Α228 Συσκευές μεταγωγής ως εξής: 

α. Λυχνίες κρύας καθόδου (όπου περιλαμβάνονται λυχνίες αερίου κρύτρου και λυχνίες 
σπρύτρου κενού), είτε περιέχουν αέριο είτε όχι που λειτουργούν παρόμοια με διάκενο 
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σπινθηρισμου, που περιέχουν τρία ή περισσότερα ηλεκτρόδια και έχουν όλα από τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. Ανώτατη τάση ανόδου 2.500 V ή παραπάνω. 

2. Ανώτατη ρεύμα ανόδου 100 Α η παραπάνω, και 

3. Χρόνο καθυστέρησης ανόδου 10 μικροδευτερόλεπτα ή λιγότερο. 
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β· 


με σκανδαλιομό που έχουν χρόνο καθυστέρησης ανόδου 15 
μικροδευτερόλεπτα ή λιγότερο και ονομαστική μέγιστη τιμή ρεύματος 500 Α ή παραπάνω. 


Υ· 


1. 

2. 

3. 


α“Κ^Χρ^ Ρμ0λΟΥή<,ε ' ς με ^ λΗΓ ° υΡγ1α ύκα ™ 

Ανώτατη τάση ανόδου που είναι παραπάνω από 2.000 V. 

Ανώτατη τιμή ρεύματος ανόδου 500 Α ή παραπάνω και 
Χρόνο ενεργοποίησης 1 μικροδευτερολέπτου ή λιγότερο. 


3Α229 


Συσκευές εκπυρσοκρότησης και ισοδύναμες γεννήτριες παλμών υψηλού 
νωΡ/^° ς ο ( ^ ε ^ 0μεν0υ< ί πυροκροτητές), ως εξής; ^ ^ ΨΠ ϋ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. 


2 . 

3. 


4. 

5. 

6 . 


3Α230 


α να 

' κ&ΗΞ-τεχικ 
’■ ^ 0Τερ ° °" 6 « 

Είναι τοποθετημένες μέσα σε περίβλημα στο οποίο δεν μπορεί να μπει σκόντΓ^’ 

0,0 254 ·™· 

7 · £ςΤ«7^^ Φάθμα (223 Κ (.50-, 

υ ΨΠλής ταχύτητας με τάση εξόδου ανώτερη από 6 V όταν 
^ έ αΤ^ μ ο ε „ Φ ,Γ^& ? μ “ Ρ6τεΡΡ ΡΠ6 55 **» μετάβασης πα^οά 

&7ε^ ρρ ^“ ·» » »»»* 

3Α232 Πυροκροτητές και συστήματα έναυσης πολλαπλών σημείων ως εξής: 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. 

α. Εκρηκτικοί πυροκροτητές που λεπουργούν ηλεκτρικά, ως εξής- 

1. Εκρηγνυόμενη γέφυρα (εχρίοαίπθ 5 Πά 90 ). 

3 δΐαρρθ εκρηγνυόμενι Κ Υ έ Φ υ Ρας (βχρίοάίηθ άπφβ ννϊΓθ). 

4. Συστήματα έναυσης εκρηγνυόμενου μεταλλικού φύλλου (θχρΙοάίη 9 ίοΐΙ ΙηλίβΙοκ) 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 


Το σημείο αυτό δεν περιλαμβάνει πυροκροτητές που χρησιμοποιούν υόνο 
ρ τογενεις εκρηκτικές ύλες όπως τον αζωτούχο μόλυβδο. 
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πηηατηοήσεκ:: Οι σχετικοί πυροκροτητές χρησιμοποιούν όλοι ένα μικρό ηλεκτρικό 
αν^γόΟνΤφυ ρα ,σ ύ ρμαγέ φ υ ρ α ς ή μεταλλικό φύλλο) που εξατμίζεται εκρηκπκά όταν ένας ταχύς 
ηλεκτρικός παλμός υψηλού ρεύματος περνάει μέσα του. Στους τυπους πυροκροτητών ηοηείαρρβτ 
ο αγωγός πουΤκρήγνυται αρχίζει μία χημική πυροδότηση σε ένα εξαιρετικά εκρηκτικό υλικό με το 
οποίο είναι σε επαφή όπως π.χ. το ΡΕΤΝ (ΡθπίαβτγΐηηΐοίΙθίΓαηίίΓαΐβ). Σε πυροκροτητές τυπου , 
813ΡΡΘΓ η εκρηκτική εξάτμιση του ηλεκτρικού αγωγού σπρώξει ένα ^θγ ή Βίαρρβτ διαμέσου ενός 
κ,ήκρν'Γ 1 η πρόσκρουση του δίαρρβι πάνω σε ένα εκρηκτικό υλικό αρχίζει μια χημική 
πυροδότηση Σε μερικά προϊόντα ο δίαρρβτ ωθείται από μαγνητική δύναμη. Ο Ορος πυροκροτητής 
υε εκρπγνυόμενο μεταλλικό φύλλο μπορεί να αναφέρεται είτε σε πυροκροτητή τυπου εχρίοάιπδΐ 
Ρτίά9 ε είτε σε πυροκροτητή τύπου δίαρρετ. Επίσης η λέξη ϊπίΙϊαίΟΓ χρησιμοποιεπαι μερικές φορές 
αντί της λέξεως πυροκροτητής. 

3Α233 Φασματογράφοι μάζας εκτός από αυτούς που αναφέρονται στο σημείο ΟΒΟΟΣ.ζ., που μπορούν 
να μετρήσουν ιόντα μεγέθους 230 ατομικών μονάδων μάζας ή παραπάνω και οι οποίοι έχουν 
διακριτική ικανότητα καλύτερη από 2 μέρη στα 230 ως εξής, καθώς επίσης και πηγές ιόντων 
για τους φασματογράφους αυτούς: 


α. 


Επαγωγικά συζευγμένοι φασματογράφοι μάζας πλάσματος (ΙΟΡ/Μ5). 


β. Φασματογράφοι μάζας εκκένωσης με διαύγεια (30Μ3). 


γ. Φασματογράφοι μάζας με θερμικό ιονισμό (ΠΜ3). 

δ. Φασματογράφοι μάζας με βομβαρδισμό ηλεκτρονίων που έχουν θάλαμο πηγής 
κατασκευασμένο από, με επίστρωση, ή κάλυψη από, υλικά που αντέχουν στο υΡ 6 . 


ε. 


Φασματογράφοι μάζας δέσμης ιόντων ως εξής: ,. , 

1 που έχουν θάλαμο πηγής κατασκευασμένο από, με επίστρωση ή με κάλυψη απο, 

ανοξείδωτο χάλυβα ή μολυβδένιο και οι οποίοι έχουν κρύα παγίδα που μπορεί να ψυχθεί σε 

θερμοκρασία 193 Κ (-80*0) ή χαμηλότερη, ή , . ,, , , , . Λ11 

2. Που έχουν θάλαμο πηγής κατασκευασμένο από, με επίστρωση ή με κάλυψη από υλικά που 

αντέχουν στο υΡ 8 , ή 


στ. Φασματογράφοι μάζας εξοπλισμένοι με πηγή ιόντων μικροφθορίωσης που έχουν σχεδιασθει 
για να χρησιμοποιούνται με ακτινίδες ή φθοριούχες ακτινίδες. 


3Β Εξοπλισμός για δοκιμές, επιθεωρήσεις και παραγωγή 

3Β Εξοπλισμός για παραγωγή ή δοκιμή, συσκευών με ημιαγωγούς, ή υλικών ημιαγωγών, ως εξής, 
καθώς επίσης και ειδικά σχεδιασμένα δομικά στοιχεία και εξαρτήματα για το σκοπό αυτό: 


3Β001 Εξοπλισμός που ελέγχεται με ενταμιευμένο πρόγραμμα για εππαξιακή 
[Ο] ανάπτυξη ως εξής: 

α. Που μπορεί να παράγει στρώμα ομοιογενούς πάχους με διαφορά λιγότερη από ± 2,5% σε 
απόσταση 75 γπγπ ή παραπάνω. 

β Αντιδραστήρες για χημική εναπόθεση ατμών οργανικών μεταλλικών ενώσεων, που έχουν ειδικά 
σχεδιασθει για την παραγωγή κρυστάλλων από σύνθετους ημιαγωγούς μέσω της χημικής 
αντίδρασης μεταξύ υλικών που καθορίζονται στα σημεία 3Γ003 ή 3Γ004. 

γ. Εξοπλισμός εππαξιακής ανάπτυξης μέσω μοριακής δέσμης ο οποίος χρησιμοποιεί αέριες 
πηγές. 

3Β002 Εξοπλισμός που ελέγχεται με ενταμιευμένο πρόγραμμα, και ο οποίος έχει 

σχεδιασθει για εμφύτευση ιόντων και ο οποίος έχει από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

α. Τάση εππάχυνσης που είναι ανώτερη από 200 Κον. 

β. Που έχει ειδικά σχεδιασθει και έχει ρυθμισθεί για να λειτουργεί με τάση επιτάχυνσης λιγότερη 
από 10 Κβν. 

γ. Που έχει τη δυνατόττττα απ’ευθείας καταγραφής, ή 
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/ / π 


δ ' η Π μ°αν"γ°ού ε ! ^ εμφυΤε,:,<,ει °^ 6ν0 “ΨηΜζ ενέργε,ας πάνω σε ένα θερμασμένο επίστρωμα 

3Β003 Εξοπλισμός που ελέγχεται μέσω ενταμιευμένου προγράμματος για ξεοή 
χάραξη μέσω ανισοτροπικού πλάσματος ως εξής: ™ 

° ακ^θΤ χ ^^Γ ς Κα0έΤ “ ” ™ *» οποιοδήποτε απδ τα 

1. Μαγνητικό περιορισμό, π 

2. Συντονισμό ηλεκτρονικού κυκλοτρονίου (βίβοίτοπ σγοίοίτοη Γδδοπαησβ). 

^ °Χ εδίασ θ εί Υ' α εξοπλισμό που αναφέρεται στο σημείο 3Β005 και έχει ένα 

οποιοδήποτε από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: * 

1. Μαγνητικό περιορισμό, π 

2. Συντονισμό ηλεκτρονικού κυκλοτρονίου. 

36004 Γ ν '° »-» “ α " 69ε ·π 

α από^^ακόλουθα χαρακτηριστικά!^ 0 " Κλε ““ μα +**" “ 0 *« -α,οδήπατε 

1. Μαγνητικό περιορισμό, ^ 

2. Συντονισμό ηλεκτρονικού κυκλοτρονίου. 

^ οτ^ιηκΑ!τ^Γ δΐΚά σχεδιασθεί για εξοπλισμό που αναφέρεται στο σημείο 3Β005 και έχει ένα 
οποιοδήποτε από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: χ 

1 . Μαγνητικό περιορισμό, ύ 

2 . Συντονισμό ηλεκτρονικού κυκλοτρονίου. 

3®006 Κεντρικά συστήματα χειρισμού πλακιδίων, πολλαπλών θαλάμων, αυτόματης 

φόρτωσης και ελεγχόμενα με ενταμιευμένο πρόγραμμα-, με τα οποία μπορούν να συνδεθούν 
£ 2 πε Ρ ισ σότ ε ρα οπό δυο τμήματα εξοπλισμού επεξεργασίας ημιαγωγών ώστε να αποτελόσουν 
ίΐακ°δίω^ Ρωμ ° υστημα °* περψάλλον κενού Υ ια σει Ρ ια ^ή επεξεργασία πολλΖώΓ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο σημείο αυτό δεν προδιαγράφονται αυτόματα ρομποτικά συστήματα χειρισμού 
κενο^ ων Τα ° ΠΟΐα δεν έχουν °Χ εδιασθ ε> ώστε να λειτουργούν σε περιβάλλον 


3Β007 


Εξοπλισμός λιθογραφίας -ελεγχόμενος με ενταμιευμένο πρόγραμμα*, ως εξής: 


α 5Κϊκ' σμ0ς * αι επαναληπτικής ευθυγράμμισης και έκθεσης για επεξεργασία 

« ωτο ·°^ών μεθόδων ή μεθόδων ακτίνων χ! ο οποίος π^οαράζει 
εκάτερο των εξής χαρακτηριστικών: Ν ^ ^ 

1. Μήκος κύματος φωτεινής πηγής βραχύτερο από 400 πιπ, ή 

μΓ^Χογ^^Τ^Ζο^ 1010 » ΠΟΧΘ 0.7 


ΜΒΕ=(μήκος κύυατοο σε υπι) γ (συντελεστής ><) 
αριθμητικό διάφραγμα 

όπου : 

'ΜΒΡ είναι το ελάχιστο αναλώσιμο μέγεθος γνωρίσματος* 

ο συντελεστής λ ισούται προς 0,7 και το -μήκος κύματος* είναι το μήκος κύματος της 
φωτεινής πηγής έκθεσης* ^ Ν Λ 

β. Εξοπλισμός που έχει ειδικά σχεδιασθεί για την παραγωγή μασκών ή για επεξεργασία συσκευών 
ημιαγωγών με τη χρήση εκτρεπόμενης εστιασμένης δέσμης ηλεκτρονίων, δέσμης ιόντων ή 
δέσμης λέιζερ με ένα οποιοδήποτε από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1 . Εστιακό μέγεθος μικρότερο από 0,2 μικρό. 

2. Που είναι σε θέση να παράγει σχήμα με χαρακτηριστικό μέγεθος κάτω από 1 μικρό ή 

3. Ακρίβεια επικάλυψης καλύτερη από ± 0,2 μικρά (3 319013 ). 

3Β0Ο7 Μάσκες ή ΓβίίοΙβδ ως εξής: 


α. Για ολοκληρωμένα κυκλώματα που αναφέρονται στο σημείο 3Α001. 
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β. Για μάσκες με πολλαπλά στρώματα που περιλαμβάνουν στρώμα ολίσθησης φάσης. 

3Β008 Εξοπλισμός δοκιμών ελεγχόμενοι με ενταμιευμένο πρόγραμμα* και που έχει 

ειδικά σχεδιασθεί για να δοκιμάζονται συσκευές ημιαγωγών και κύβοι ημιαγωγού που δεν 
έχουν τεθεί μέσα σε περίβλημα ως εξής: 

α. Για να δοκιμάζονται οι παράμετροι 3 συσκευών τρανζίστορ σε συχνότητες πάνω από 31 6Ηζ. 

β. Για να δοκιμάζονται ολοκληρωμένα κυκλώματα ικανά να εκτελούν λειτουργικές δοκιμές 
(πίνακας αλήθειας) με ρυθμό σχημάτων πάνω από 40 ΜΗζ. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο σημείο 3Β0008.β. δεν προδιαγράφεται εξοπλισμός δοκίμων που έχει ειοικα 

σχεδιασθεί για να δοκιμάζονται: _ 

1. Ηλεκτρονικά συγκροτήματα ή μία τάξη ^ηλεκτρονικών συγκροτημάτων" για 
ψυχαγωγικές ή ιδιωτικές εφαρμογές. 

2. Μη ελεγμένα ηλεκτρονικά δομικά στοιχεία, "ηλεκτρονικά συγκροτήματα η 
ολοκληρωμένα κυκλώματα. 

ν Για την δοκιμή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων μικροκυμάτων σε συχνότητες πάνω από 3 ΟΗζ. 

Υ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο σημείο 3Β008.γ. δεν προδιαγράφεται εξοπλισμός δοκίμων που έχει ειδικά 
" σχεδιασθεί για να δοκιμάζονται μικροκυματικά ολοκληρωμένα κυκλώματα για 

εξοπλισμό που έχει σχεδιασθεί ή καθορίζεται για λεπουργία στις Τυποποιημένες 
ζώνες Πολπικών Τηλεπικοινωνιών και σε συχνότητες που δεν υπερβαίνουν τα 31 
ΟΗζ. 

δ Συστήυατα με δέσμη ηλεκτρονίων που έχουν σχεδιασθεί για λειτουργία σε επίπεδο 3 Κθύ ή 
' κατώτερο, ή συστήματα με δέσμες λέιζερ για την μη επαφική δειγματοληψία συσκευών 
ημιαγωγών που έχουν ενεργοποιηθεί και τα οποία έχουν και τα δυο από τα ακόλουθα 

Τ ^Στροβοσκοπική ικανότητα με είτε καταπίεση δέσμης ή στροβοφωρατή, και 
2. Φασματόμετρο ηλεκτρονίων για μέτρηση τάσης με διακρπιχή ικανότητα μικρότερη από 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο οημείο 3Β009.5. δεν προδιαγράφονται ηλεκτρονικά μικροσκόπια σάρωσης. 

εκΤ 6ς: { 

Όταν αυτά έχουν ειδικά σχεδιασθεί και περιέχουν όργανα για τη μη επαφική 
δειγματοληψία συσκευών ενεργοποιημένων συσκευών ημιαγωγών. 


3Γ Υλικά 

3Γ001 Ετερο-επιταξιακά υλικά που αποτελούνται από υπόστρωμα πάνω στο οποίο έχουν αποτεθει 
επιταξιακά ανεπτυγμένα πολλαπλά στρώματα από τα ακόλουθα υλικά: 

α. Πυρίτιο. 

β. Γερμάνιο, ή , ...... 

γ Σύνθετες ενώσεις γαλλίου ή ινδίου με σοιχεία του πίνακα ΙΙΙ/ν. 

Τεγνικέςπαραπώσειςι οι σύνθετες ενώσεις του πίνακα ΙΙΙ/ν είναι πολύ κρυσταλλικά, η 
δυαδικά, ή σύνθετα μονοκρυσταλλικά προϊόντα που περιλαμβάνουν στοιχεία των ομάδων 
ΙΙΙΑ και νΑ του περιοδικού πίνακα ταξινόμησης του Μεντελέγιεφ (σρσενικουχο γάλλιο, 
αρσενικούχο γάλλιο αλουμίνιο, φωσφορούχο ίνδιο κ.λπ.). 

3Γ002 Φωτοανθεκτικά υλικά ως εξής, καθώς και ■υποστρώματα* που έχουν 
επίστρωση ελεγμένων φωτοανθεκτικών ουσιών: 

α. Θετικά φωτοανθεκτικά υλικά για λιθογραφικές εργασίες με ημιαγωγούς, ειδικός ρυθμισμένα 
(αριστοποιημένα) για χρήση σε μήκη κύματος κάτω από 370 πιτι. 

β. Πάσης φύσεως τα φωτοανθεκτικά υλικά για χρήση με δέσμες ηλεκτρονίων ή ιόντων που 
έχουν ευαισθησία 0,01 π,ίΟΓΟΟουΙοππό/ηΐΓπ 2 ή καλύτερη, 
γ. Πάσης φύσεως φωτοανθεκτικά υλικά για χρήση με ακτίνες X, με ευαισθησία 2,5 πτύ/ηται 2 ή 
καλύτερη. 

δ Πάσης φύσεως φωτοανθεκπκές ουσίες αριστοποιημένες για τεχνολογές απεικόνισης 
επιφανειών συμπεριλαμβανομένων των πυρπικοποιημένων φωτοανθεκτικων ουσιών. 
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Τεχνική παρατήρηση: Οι τεχνικές μέθοδοι πυρπτκοποίησης ορίζονται ως οι διαδικασίες που 
περιλαμβάνουν οξείδωση της επιφάνειας του φωτοανθεκτικού υλικού ώστε να ενισχυθεί η 
απόδοσή του τόσο για υγρή όσο και για ξηρά εμφάνιση. 

3Γ003 Ενώσεις οργανικού με ανόργανο στοιχείο ως εξής : 

α, Οργανομεταλλικές ενώσεις αργιλίου, γαλλίου ή ινδίου που έχουν καθαρότητα (με βάση το 
μέταλλο) καλύτερη από 99,999%. 

β. Οργανικές ενώσεις αρσενικού, αντιμονίου και φωσφόρου που έχουν καθαρότητα (με βάση το 
ανόργανο στοιχείο) καλύτερη από 99. 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στο σημείο 3Γ003 προδιαγράφονται μόνο ενώσεις των οποίων το μεταλλικό, 
μερικώς μεταλλικό ή μη μεταλλικό στοιχείο συνδέεται άμεσα με άνθρακα στο 
οργανικό τμήμα του μορίου. 


3Γ004 Υβρίδια φωσφόρου, αρσενικού ή αντιμονίου που έχουν καθαρότητα καλύτερη 
από 99,999%, ακόμη και αν έχουν διαλυθεί σε αδρανή αέρια. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο σημείο 3Γ004 δεν προδιαγράφονται υβρίδια που περιέχουν γραμμομοριακό 

ποσοστό 20% και άνω ευγενή αέρια ή υδρογόνο. 


3Δ Λογισμικό 

3Δ001 Λογισμικό που έχει ειδικά σχεδιασθεί για την ·ανάπτυξη* ή *παραγωγή* 
εξοπλισμού που αναφέρεται στα σημεία 3Α001,β έως 3Α002.η ή 3Β. 

3Δ002 Λογισμικό που έχει ειδικά σχεδιασθεί για τη *χρήση* εξοπλισμού 

που ελέγχεται από 'ενταμιευμένο πρόγραμμα* όπως αναφέρεται στο σημείο 38. 

3Δ003 Λογισμικό για σχεδίαση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστού (ΟΑΟ) συσκευών 

ημιαγωγών ή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων που έχει ένα οποιοδήποτε από ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 

α. Κανόνες σχεδιασμού ή κανόνες επαλήθευσης κυκλωμάτων, 
β. Προσομοίωση των κυκλωμάτων όπως αυτά εμφανίζονται στην πράξη, £ 
γ. Προσομοιωτές της λιθογραφικής επεξεργασίας προκειμένου για σχεδίασμά. 

Τεχνικές παρατηρήσεις: ένας προσομοιωτής λιθογραφικής επεξεργασίας είναι ένα πακέτο 
λογισμικού που χρησιμοποιείται στη φάση σχεδιασμού έτσι ώστε να καθορίζονται τα στάδια 
λιθογραφικής επεξεργασίας, χάραξης και εναπόθεσης προκειμένου τα σχήματα μάσκας να 
μεταφράζονται σε επί μέρους τοπογραφικά σχήματα με αγωγούς, διηλεκτρικά ή υλικό ημιαγωγών. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο σημείο 3Δ003 δεν προδιαγράφεται λογισμικό που έχει ειδικά σχεδιασθεί για 

σχηματική είσοδο, λογική προσομοίωση, τοποθέτηση και δρομολόγηση, επαλήθευση 
της φυσικής διαμόρφωσης ή για τη δημιουργία μαγνητοταινίας με την γεννήτρια 
σχημάτων. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι βιβλιοθήκες λογισμικού, τα χαρακτηριστικά σχεδιασμού ή συναφή 
δεδομένα για το σχεδίασμά συσκευών ημιαγωγών ή ολοκληρωμένων 
κυκλωμάτων θεωρούνται σαν *τεχνολογία\ 

3Δ101 Λογισμικό που έχει ειδικά σχεδιασθεί για να χρησιμοποιείται με 
εξοπλισμό που καθορίζεται στο σημείο 3Α101.β. 


3Ε Τεχνολογία 


3Ε001 Τεχνολογία* σύμφωνα με την Γενική Τεχνολογική Σημείωση για την 

ανάπτυξη ή παραγωγή εξοπλισμού ή υλικών που αναφέρονται στα σημεία 3Α, 

3Β ή 3Γ. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο σημείο 3Ε001 δεν προδιαγράφεται τεχνολογία για την ανάπτυξη ή παραγωγή 

των εξής: 

α. Τρανζίστορ μικροκυμάτων που λειτουργούν σε συχνότητες πάνω από 31 ΩΗζ. 
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β. Ολοκληρωμένων κυκλωμάτων προδιαγραφόμενων στα σημεία 3Α001.α.3 έως 12., και που 
έχουν και τα δύο από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. Χρησιμοποιούν τεχνολογία ενός μικρού ή παραπάνω, και 

2. Δεν περιλαμβάνουν δομές με πολλαπλά στρώματα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα σημείωση δεν αποκλείει την εξαγωγή τεχνολογίας πολλαπλών 

στρωμάτων για συσκευές που περιλαμβάνουν το πολύ δύο μεταλλικά 
στρώματα και δύο στρώματα πολυπυρπίου. 


3Ε002 Αλλη *τεχνολογία* για την •ανάπτυξη* ή *παραγωγή': 

α. Μικροηλεκτρονικών συσκευών κενού. 

β. Ετερο-δομικών συσκευών ημιαγωγών, όπως τρανζίστορ με υψηλή κινητικότητα (ΗΕΜΤ), 

ετεροδιπολικών τρανζίστορ (ΗΒΤ), και συσκευών κβαντικού πηγαδιού ή υπέρ πλέγματος (ευροτ 
ΙαΠϊοθ άθνίοθδ). 

γ. Ύπεραγώγιμων* ηλεκτρονικών συσκευών. 

δ. Υποστρωμάτων υμενίων αδάμαντσς για ηλεκτρονικά δομοστοιχεία. 

3Ε101 Τεχνολογία* σύμφωνα με την Γενική Τεχνολογική Σημείωση για τη χρήση 

εξοπλισμού ή λογισμικού που καθορίζεται στα σημεία 3Α001.α.1 ή 2, 3Α101 ή 3Δ101. 

3Ε102 Τεχνολογία 1 σύμφωνα με την Γενική Τεχνολογική Σημείωση για την 
•ανάπτυξη* λογισμικού που αναφέρεται στο σημείο 3Δ101. 

3Ξ201 Τεχνολογία* σύμφωνα με την Γενική Τεχνολογική Σημείωση για τη *χρήση* εξοπλισμού που 
αναφέρεται στα σημεία 3Α001.ε.2, 3Α001.ε.3, 3Α001.ε.5, 3Α201, 3Α202, 3Α225 έως 3Α233. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, συναφής εξοπλισμός ή λογισμικό το οποίο εκτελεί 
λεαουργίες τηλεπικοινωνιών ή τοπικού δικτύου {δίκτυο ΕΑΝ) θα πρέπει να 
ελεγχθούν σύμφωνα επίσης με τα χαρακτηριστικά απόδοσης της κατηγορίας 5 
(Μέρος 1 - Τηλεπικοινωνίες). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1. Οι μονάδες ελέγχου που διασυνδέουν απ’ευθείας τους διαδρόμους 

ή τα κανάλια των μονάδων κεντρικής επεξεργασίας, οι μονάδες 
ελέγχου της κυρίως μνήμης ή των δίσκων δεν θεωρούνται σαν 
εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών όπως περιγράφεται στην κατηγορία 5 
(Μέρος 1 - Τηλεπικοινωνίες). 

2. Οσον αφορά τη διαβάθμιση ελέγχου του λογισμικού που παρέχει 
δρομολόγηση ή μεταγωγή για πακέτα από 'διαγράμματα ψηφίων* 
(ά3ί&9 Γ3ΓΠ3 ) ή πακέτα ταχείας επιλογής (δηλαδή επιλογή 
δρομολόγησης ανά πακέτο) ή τη διαβάθμιση λογισμικού που έχει 
ειδικά σχεδιασθεί για μεταγωγή πακέτων βλέπε την κστηγορία 5 
(Μέρος 1 - Τηλεπικοινωνίες). 

2. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, συναφής εξοπλισμός ή λογισμικό που εκτελεί λεαουργίες 
κρυπτογράφησης, κρυπτανάλυσης, ασφάλειας πολλαπλών βαθμιδών που μπορεί να 
επιβεβαιωθεί, ή απομόνωσης χρηστών που επίσης μπορεί να βεβαιωθεί, ή που 
περιορίζουν την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, πρέπει επίσης να ελεγχθούν 
σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά απόδοσης της κατηγορίας 5 (Μέρος 2 - Ασφάλεια 
πληροφοριών*). 

4Α Εξοπλισμός, Συγκροτήματα και Δομικά στοιχεία 

4Α001 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός ως εξής καθώς και 

•ηλεκτρονικά συγκροτήματα* και ειδικά σχεδιασμένα δομικά στοιχεία για τα συστήματα αυτά: 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4Α101. 
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α. Που έχουν ειδικά σχεδιασθεί ώστε να έχουν ένα οποιοδήποτε από τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 

1. Ονομαστική λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος κάτω από 228 Κ (~45°0) ή πάνω 
από 358 Κ (85°0), ή 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σημείο 4Α001.α.1 δεν αφορά τους υπολογιστές που έχουν ειδικά σχεδιασθεί για 

αυτοκινητικές ή σιδηροδρομικές πολιτικές εφαρμογές. 

2. Που έχουν σπαστεί ειδική επεξεργασία να αντέχουν στην ακτινοβολία που μπορεί να 
ξεπεράσει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προδιαγραφές: 
α. Συνολική δόση 5x10* Ηαά (5ί) 

β. Απότομη αλλαγή του ρυθμού ακτινοβολίας (Ωοεβ Ραΐθ ΙΙρεθΐ) 5x10* Ραό (3ϊ}/δβο, ή 
γ. Απότομη αλλαγή από ένα και μόνο γεγονός (βϊπρίο ΕνοπΙ υρεοί) 1 χ 10" Τ 
Λάθη/5Κ/ημέρα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για εξοπλισμό που έχει σχεδιασθεί ή καθορίζεται για μεταβατική ιονίζουσα 

ακτινοβολία βλέπε επίσης τους Ελέγχους Στρατιωτικών Υλικών. 

β. Που έχουν χαρακτηριστικά ή εκτελούν λειτουργίες πάνω από τα όρια της κατηγορίας 5 (Μέρας 
2 * Ασφάλεια πληροφοριών*). 

4Α002 Ύβριδικοί υπολογιστές* ως εξής, και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και ειδικά 
σχεδιασμένα δομικά στοιχεία αυτών : 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΗΜΕΙΟ 4Α10Ζ 

α. Που περιέχουν ψηφιακούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές* όπως περιγράφονται στο σημείο 
4Α003. 

β. Που περιέχουν μετατροπείς αναλογικού προς ψηφιακά σήμα και παρουσιάζουν κάποιο από 
τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. 32 ή περισσότερους δούλους και 

2. Διακριτική ικανότητα 14 όίτ (συν το δυαδικό ψηφίο για το πρόσημο) ή παραπάνω, με 
ταχύτητα 200.000 μετατροπών/$ ή και άνω. 

4Α003 'Ψηφιακοί υπολογιστές*. Ηλεκτρονικά συγκροτήματα* και συναφής 

εξοπλισμός γι’αυτούς ως ακολούθως, καθώς επίσης και ειδικά σχεδιασμένα δομικά στοιχεία 
γι’αυτά: 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1, Το σημείο 4Α003 περιλαμβάνει ανυσματικούς επεξεργαστές (νεσίοτ 

ΡΓΟ0Θ550Γ5), πολυεπεξεργαοτές (3Π3γ ρΓΟΟθδδΟΓδ), επεξεργαστές ψηφιακού 
σήματος, λογικούς επεξεργαστές και εξοπλισμό για "βελτίωση εικόνων* ή 
•επεξεργασία σημάτων*. 

2. Η διαβάθμιση ελέγχου των ψηφιακών υπολογιστών ή συναφούς εξοπλισμού 
που περιγράφεται στο σημείο 4Α003 καθορίζεται από τη διαβάθμιση ελέγχου 
άλλου εξοπλισμού συστημάτων υπό τον όρο ότι: 
α. Οι ψηφιακοί υπολογιστές ή ο συναφής εξοπλισμός είναι απολύτως 
απαραίτητοι για την λειτουργία του λοιπού εξοπλισμού ή των λοιπών 
συστημάτων. 

β. Οι ψηφιακοί υπολογιστές ή ο συναφής εξοπλισμός δεν αποτελούν το 
•βασικό στοιχείο* του έτερου εξοπλισμού ή συστημάτων, και 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1. Η διαβάθμιση ελέγχου εξοπλισμού για επεξεργασία 

σημάτων ή βελτίωση εικόνων που έχει ειδικά σχεδιασθεί 
για έτερο εξοπλισμό με λειτουργίες που περιορίζονται 
•σε αυτές που απαιτούνται για τον έτερο εξοπλισμό, 
καθορίζεται από τη διαβάθμιση ελέγχου του έτερου 
εξοπλισμού ακόμη κι αν υπερβαίνει το κριτήριο του 
■βασικού στοιχείου*. 

2. Για διαβάθμιση ελέγχου των ψηφιακών υπολογιστών ή συναφούς 

εξοπλισμού για εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών βλέπε την κατηγορία 5 (Μέρος 
1 - Τηλεπικοινωνίες). 

γ. Η "τεχνολογία* για τους 'ψηφιακούς υπολογιστές* και συναφή εξοπλισμό 
καθορίζεται στο σημείο 4Ε. 
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α. Που έχουν σχεδιασθεί ή τροποποιηθεί για ανοχή λαθών. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τους σκοπούς του σημείου 4Α003.α., οι ψηφιακοί υπολογιστές και ο 

συναφής εξοπλισμός δεν θεωρούνται ότι έχουν σχεδιασθεί ή τροποποιηθεί 

για να παρέχουν ανοχή λαθών αν χρησιμοποιούν: 

1. Αλγόριθμους αναγνώρισης ή διόρθωσης λαθών που λεπουργούν στην 
κύρια μνήμη. 

2. Τη διασύνδεση δύο ψηφιακών υπολογιστών έτσι ώστε εάν σημειωθεί 
βλάβη στην ενεργό κεντρική μονάδα επεξεργασίας, να μπορεί να 
συνεχισθεί η λειτουργία του συστήματος από μία δεύτερη κεντρική 
μονάδα επεξεργασίας που παρακολουθεί τις λειτουργίες της πρώτης 
αλλά δεν είναι ενεργά συνδεδεμένη. 

3. Τη διασύνδεση δύο κεντρικών μονάδων επεξεργασίας με κανάλια 
δεδομένων, ή με τη χρήση κοινής μνήμης, ώστε να εππρέπουν σε μία 
κεντρική μονάδα επεξεργασίας να εκτελεί εργασίες μέχρις ότου 
σημειωθεί βλάβη στη δεύτερη κεντρική μονάδα επεξεργασίας οπότε η 
πρώτη κεντρική μονάδα επεξεργασίας αναλαμβάνει να λειτουργεί έτσι 
ώστε να συνεχισθεί η λεπουργία του συστήματος, ή 

4. Το συγχρονισμό δύο κεντρικών μονάδων επεξεργασίας μέσω λογισμικού 
έτσι ώστε η μία κεντρική μονάδα επεξεργασίας να αναγνωρίζει πότε η 
άλλη κεντρική μονάδα σημειώνει βλάβη και να αναλαμβάνει τις 
λειτουργίες της μονάδας που έχει σταματήσει να λεπουργεί 

β. "Ψηφιακοί υπολογιστές 1 που έχουν μια σύνθεση θεωρητική απόδοση (οοπιροείίβ ϋιβΟΓβΙίοβΙ 
ρθΓίοππαηοβ) πάνω από 260 εκατ. θεωρητικές πράξεις ανά δευτερόλεπτο (Μίορε). 

γ. "Ηλεκτρονικά συγκροτήματα* που έχουν ειδικά σχεδιασθεί ή τροποποιηθεί ώστε να 
ενισχύουν την απόδοση με την συγκέντρωση "υπολογιστικών στοιχείων* ούτως ώστε η 
'σύνθετη θεωρητική απόδοση* του συγκροτήματος να υπερβαίνει το τεθέν στο σημείο 
4Α003.β. όριο· 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Το σημείο 4Α003.γ., αφορά μόνον ηλεκτρονικά συγκροτήματα και 

προγραμματιζόμενες διασυνδέσεις που δεν υπερβαίνουν το όριο του 
σημείου 4Α003.β., όταν αποστέλλονται σαν μη ενσωματωμένα 
ηλεκτρονικά συγκροτήματα. Το σημείο αυτό δεν αφορά τα ηλεκτρονικά 
συγκροτήματα που περιορίζονται εγγενώς ως εκ της φύσεως της 
σχεδίασης τους να χρησιμοποιούνται σαν συναφής εξοπλισμός όπως 
αναφέρεται στα σημεία 4Α003.ε. ε.ή στ. 

2. Το σημείο 4Α003.γ. δεν αφορά ηλεκτρονικά συγκροτήματα που έχουν 
ειδικά σχεδιασθεί για ένα προϊόν ή οικογένεια προϊόντων για τα οποία η 
μέγιστη διάρθρωση δεν υπερβαίνει το όριο του σημείου 4Α003.β. 

δ. Εππαχυντές γραφικών παραστάσεων ή συνεπεξεργαστές γραφικών παραστάσεων, 
υπερβαίνοντες την Τρισδιάστατη διανυσματική ταχύτητα' του 1,600,000- 

ε. Εξοπλισμός που εππελεί μετατροπές αναλογικών σημάτων προς ψηφιακή υπερβαίνστας τα 
όρια του σημείου 3Α001.α.5. 

στ. Εξοπλισμός που περιλαμβάνει "εξοπλισμό τερματικής διεπαφής" πάνω από τα όρια του 
σημείου 5Α001.β.3. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τους σκοπούς του σημείου 4Α003.στ. ? ο "εξοπλισμός τερματικής διεπαφής* 
περιλαμβάνει διεπαφές "τοπικού δικτύου υπολογιστών, και άλλες δθεοαφλες 
επικοινωνιών. Οι διεπαφές Τοπικού δικτύου υπολογιστών" θεωρείται ότι είναι 
"ελεγκτές προσπέλασης δικτύου*. 

ζ, Ειδικώς σχεδιασμένος εξοπλισμός·που εξασφαλίζει την εξωτερική διασύνδεση "ψηφιακών 
υπολογιστών" ή συναφής εξοπλισμός που εππρέπει την επικοινωνία με ταχύτητες 
μεταβίβασης δεδομένων υπερβαίνουσες τα ΘΟ ΜΡγίθδ/ε. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ; Με το σημείο 4Α003,ζ δεν διαβαθμίζεται ο εξοπλισμός εσωτερικής διασύνδεσης 

(π.χ. βασική πλακέτα, ζυγοί) ή ο εξοπλισμός παθητικής διασύνδεσης. 
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4Α004 Υπολογιστές ως ακολούθως, και ειδικά σχεδιασμένος συναφής εξοπλισμός, 
ηλεκτρονικά συγκροτήματα και δομικά στοιχεία αυτών : 

α. “Υπολογιστές συστολικής συστοιχίας*. 

β. ’Νευρωνικοί υπολογιστές". 

γ. "Οπτικοί υπολογιστές*. 

4Α101 Αναλογικοί υπολογιστές, "ψηφιακοί υπολογιστές" ή ψηφιακοί διαφορικοί 

αναλυτές διαφορετικοί από εκείνους του σημείου 4Α001.α.1., που είναι ανθεκτικοί και έχουν 
σχεδιασθεί ή τροποποιηθεί για να χρησιμοποιούνται στα συστήματα που αναφέρονται στα 
σημεία 9Α004 ή 9Α104. 

4Α102 Ύβριδικοί υπολογιστές* που έχουν σχεδιασθεί ειδικά για την εκπόνηση 

μοντέλων, διενέργεια προσομοίωσης ή η σχεδιαστική ενσωμάτωση συστημάτων που 
προδιαγράφονται στα σημεία 9Α004 ή 9Α104. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο έλεγχος ισχύει μόνο για τον εξοπλισμό που παρέχεται μαζί με το λογισμικό το 
οποίο αναφέρεται στο σημείο 7Δ103 ή 9Δ103. 


4Β Εξοπλισμός δοκιμών, επιθεώρησης και παραγωγής 

Ουδείς 

4Γ Υλικά 

Ουδέν 

4Δ Λογισμικό 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαβάθμιση ελέγχου λογισμικού για την ανάπτυξη, παραγωγή ή χρήση 

εξοπλισμού που περιγράφεται σε άλλες κατηγορίες περιέχεται στην αντίστοιχη 
κατηγορία. Η διαβάθμιση ελέγχου λογισμικού για εξοπλισμό που περιγράφεται 
στην παρούσα κατηγορία αναφέρεται εδώ. 

4Δ001 "Λογισμικό" που έχει ειδικά σχεδιασθεί ή τροποποιηθεί για την "ανάπτυξη". 

"παραγωγή* ή "χρήση* εξοπλισμού, υλικών ή "λογισμικού* που αναφέρονται οτα σημεία 4Α001 
έως 4Α004, ή 4Δ. 

4Δ002 "Λογισμικό* που έχει ειδικά σχεδιασθεί ή τροποποιηθεί για να λειτουργεί 
με τεχνολογία που αναφέρεται στο σημείο 4Ε. 

4Δ003 Ιδιαίτερο λογισμικό, ως εξής: 

α. "Λογισμικό* λεπουργικών συστημάτων εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού και 

συμβολομεταφραστές που έχουν ειδικά σχεδιασθεί για εξοπλισμό επεξεργασίας ρεύματος 
πολλαπλών δεδομένων (ΓηυΙΙί-ά3ΐ3-$ΐΓβ3Γη ρτοοθεείπρ), σε "πηγαίο κώδικα". 

β. "'Εμπειρα συστήματα* ή "λογισμικό* για μηχανές συναγωγής "εμπείρων συστημάτων* που 
παρέχει τα δύο ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. Κανόνες που εξαρτώνται από τον χρόνο, και 

2. Αρχέγονα (ρππιίΐίνθδ) για να μπορεί κανείς να ανταποκρίνεται στα χρονικά 
χαρακτηριστικά των κανόνων και των γεγονότων. 

γ. "Λογισμικό* που έχει χαρακτηριστικά ή εκτελεί λεπουργίες πάνω από τα όρια της 
κατηγορίας 5 (Μέρος 2 - "Ασφάλεια Πληροφοριών"). 

δ. Λεπουργικά συστήματα που έχουν ειδικά σχεδιασθεί για εξοπλισμό επεξεργασίας σε 
πραγματικό χρόνο ο οποίος εγγυάται "συνολικό χρόνο αναμονής πριν από τη διακοπή" 
(9ΐθά3ΐ ίπίεττυρί ΐΗίθπογ ΐϊτηβ} λιγότερο από 20 μικροδευτερόλετττα. 
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4Ε 

4Ξ001 


Τεχνολογία 

Τεχνολογία 1 σύμφωνα με την Γενική Τεχνολογική Σημείωση για την 
•ανάπτυξη·, "παραγωγή* ή *χρήση· εξοπλισμού, υλικών, ή λογισμικού που 
αναφέρονται στα σημεία 4Α, ή 4Δ. 

4Ε002 Λοιπή τεχνολογία, ως εξής : 

α. Τεχνολογία* για την 'ανάπτυξη· ή *παραγωγή* εξοπλισμού που έχει σχεδιασθεί για 
επεξεργασία 'ρεύματος πολλαπλών δεδομένων*, όπου η ’σύνθετη θεωρητική απόδοση 
(ΟΤΡ)· υπερβαίνει τα 120 Μίορε - 

β. Τεχνολογία 1 που απαπείται για την "ανάπτυξη* ή “παραγωγή* κινητήριων μηχανισμών 
σκληρών μαγνητικών δίσκων με ’μέγιστη ταχύτητα διαβίβασης δυαδικών ψηφίων* άνω των 
47 ΜΡΐΙ/δ. 


4. Τεχνικό σπυείωση 

« τν^ΡιΡΤΗ ΩΡΩΡΗΤ1ΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ* (ΟΤΡ) 

Χοπσιηοποιοϋυενεο στην παρούσα Σπυείωση Συντμήσεις 

ΟΕ ·υπολογιστικό στοιχείο 1 {οοτηριΛιπο θΙθγπθπι) (συνήθως μια αριθμητική λογική μονάδα) 
ρρ κινητή υποδιαστολή (ί1θ3*ίΠ9 ροϊπΐ) 

χρ σταθερή υποδιαστολή (ΓιχθΟ ροϊπί) 

τ χρόνος εκτέλεσης 

ΧΟΗ αποκλειστικό ή 

ΤΡ υ θεωρΓτπκή°απόδοση (ΐπβοτθίίεβΙ ρβΓίοππαηοβ) (ενός απλού υπολογιστικού στοιχείου) 

ΟΤΡ ’σύνθετη θεωρητική απόδοση 1 (πολλαπλά υπολογιστικά στοιχεία) 

Μίορε εκατομμύρια θεωρητικών πράξεων ανά δευτερόλεπτο 
Β ενεργός ρυθμός υπολογισμού 

ννΐ μήκος λέξης . , , 

Ι_ συντελεστής προσαρμογής μήκους λέξης 

* επί σημείο του πολλαπλασιασμού 

Ο γοόνος εκτέλεσης Τ εκφράζεται σε μικροδειπερόλεπτα, η θεωρητική απόδοση ΤΡ και η 

σύνθετη θεωρητική απόδοση ΟΤΡ εκφράζονται σε Μίορε (εκστ. θεωρητικών πράξεων ανά 
δευτερόλεπτο), ενώ το μήκος λέξης ννΐ εκφράζεται σε όιΐ. 

Η υέθοδοο υπολονισνιού της ΟΤΡ σε αδρές γραμμές 

Η ΟΤΡ αποτελεί μέτρο της υπολογιστικής απόδοσης που δίδεται σε ΜΙορβ. Κστά Τ5 ) ^ ιι „ . 
υπολογισμό της ΟΤΡ δέσμης υπολογιστικών στοιχείων ΟΕ, απαιτούνται τα έξης τρία βήμ 

1 Να υπολογισθεί ο ενεργός ρυθμός υπολογισμού Β για κάθε στοιχείο ΟΕ. 

2 Να εφαρμοσθεί ο συντελεστής προσαρμογής μήκους λέξεως Ε στον ενεργό ρυθμό 
υπολογισμού (Η), ώστε να προκύψει μια θεωρητική απόδοση (ΤΡ) για κάθε στοιχείο Ο Ε 

3. Εάν υπάγουν περισσότερα από ένα ΟΕ, πρέπει να συνδυασθουν οι αποδόσεις ΤΡ έτσι ώστε 

να προκύψει μία ΟΤΡ για όλη τη δέσμη. 

Τα ανωτέρω βήματα αναλύονται κατωτέρω. 

Σπυείωση 1: Για δέσμες πολλαπλών ΟΕ που έχουν και επιμερισμένα και μη επιμερισμένα 
Σημείωσ η μνήμης( 0 υπολογισμός της ΟΤΡ γίνεται κατά εντελώς 

ιεραρχημένο τρόπο, σε δύο στάδια : κστά πρώτο συγκεντρώνεται η ομάδα Ο Ε 
που μοιράζονται την μνήμη και κατά δεύτερο υπολογίζεται η ΟΤΡ τω ^ °μά®ων 
με τη χρήση της υπολογιστικής μεθόδου για πολλαπλά ΟΕ που δεν μοιράζοντ 

Σπυείωση 2 : ΤαΟΕ που περιορίζονται σε λειτουργίες εισόδου/εξόδου και περιφερειακών 
μονάδων (π.χ. μηχανισμού δίσκου, ελεγκτών επικοινωνίας και οθόνης) δεν 
συγκεντρώνονται στον υπολογισμό της ΟΤΡ. 
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0 ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει την μέθοδο υπολογισμού του ενεργού ρυθμού υπολογισμού Β για 
κάθε Υπολογιστικό Στοιχείο ΟΕ: 

Βήμα 1 : Ενεργός ρυθμός υπολογισμού Β 


Για Υπολογιστικά Στοιχεία (ΟΕ) 
που εκτελούν την ακόλουθη 
λεπουργία: 

Σημείωση : Έκαστο ΟΕ πρέπει 
να αξιολογείται χωριστά 

Ενεργός ρυθμός υπολογισμού Β 

μόνο ΧΡ 

1 

(Ηχρ) 

3 πρόσβ«στ>ς) 

εάν δεν εκτελείται λειτουργία πρόσθεσης χρησιμοποιείστε τον τύπο: 
1 


(^χρ παλλΰηλασνισμοό) 


Εάν δεν εκτελούνται ούτε πρόσθεση ούτε πολλαπλασιασμός τότε 
χρησιμοποιείστε την ταχύτερη διαθέσιμη αριθμητική πράξη ως εξής: 

1 


Βλέπε Σημειώσεις X & Ω 

μόνο ΡΡ 

Την μεγαλύτερη από 1 , 1 

(Η*) 

^9 ^ίρ πρόσθεσης ^ϊρ πολλαπλασιασμού 

Βλέπε σημειώσεις X & Ψ 

Πράξεις ΡΡ και ΧΡ 
(Η) 

Να υπολογισθούν οι δύο τιμές 

Η*. κσι 

Για απλούς λογικούς 

1 

επεξεργαστές που δεν 
εκτελούν καμία από τις 
προσδιοριζόμενες αριθμητικές 
πράξεις 

3 * 1 * 

όπου είναι ο χρόνος εκτέλεσης του 

ΧΟΒ, ή για λογικό εξοπλισμό που δεν μπορεί να εκτελέσει την πράξη 
ΧΟΒ ο χρόνος της πιο γρήγορης απλής λογικής πράξης. 

Βλέπε σημειώσεις X & Ω 

Γ ια ειδικούς λογικούς 
επεξεργαστές που δεν 
χρησιμοποιούν καμία από 
τις προσδιοριζόμενες 
αριθμητικές ή λογικές 
πράξεις αποτελέσματα 64 6ίΐ. 

Β * Β * ννΐ/64 

όπου Β είναι ο αριθμός των αποτελεσμάτων ανά 
δευτερόλεπτο, \ΥΙ_ είναι ο αοιθυόο των δυαδικών 

ΦπΦίων ίάίθ στα οποία εκτελείται η λογική πράξη 
και το 64 συντελεστής αναγωγής σε πράξη των 64 5'ιί 


Παρατήρηση νν : Για ένα ΟΕ συνεχούς διοχέτευσης, ικανό να εκτελεί μέχρι μία αριθμητική ή λογική 

πράξη σε κάθε ωρολογιακό κύκλο μετά την πλήρωση των σταδίων λεπουργίας, 
μπορεί να ευρεθεί ο ρυθμός κατά την επεξεργασία με συνεχή διοχέτευση, Για ένα 
τέτοιο ΟΕ ο ενεργός ρυθμός υπολογισμού (Η) είναι ο ταχύτερος από τους 
ρυθμούς εκτέλεσης, με και χωρίς συνεχή διοχέτευση. 

Παρατήρηση X: Για υπολογιστικά στοιχεία ΟΕ που εκτελούν πολλαπλές πράξεις ενός καθορισμένου 
τύπου σε ένα μοναδικό κύκλο (για παράδειγμα δύο αθροιστικές πράξεις ανά κύκλο ή 
δύο πανομοιότυπες λογικές πράξεις ανά κύκλο), ο χρόνος εκτέλεσης I δίδεται από 
τον εξής τύπο : 

I = _ νοόνος κύκλου _ 

πλήθος πανομοιότυπων αριθμητικών πράξεων ανά κύκλο μηχανής 
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Τα υπολογιστικό στοιχεία ΟΕ που εκτελούν διαφορετικούς τύπους αριθμητικών ή 
λογικών πράξεων σε ένα και μοναδικό κύκλο μηχανής θα πρέπει να θεωρούνται ως 
πολλαπλά χωριστά ΟΕ που εκτελούν πράξεις συγχρόνως (για παράδειγμα ένα ΟΕ που 
εκτελεί μία πρόσθεση και ένα πολλαπλασιασμό σε ένα κύκλο θα πρέπει να θεωρείται 
σαν δύο ΟΕ, εκ των οποίων το πρώτο εκτελεί μία πρόσθεση σε ένα κύκλο και το 
δεύτερο ένα πολλαπλασιασμό σε ένα κύκλο). Αν ένα μοναδικό ΟΕ μπορεί να 
εκτελέσει τόσο μονόμετρη όσο και διανυσματική πράξη, να χρησιμοποιηθεί η τιμή του 
χραχύτερου χρόνου εκτέλεσης. 

Παρατήρηση Ψ: Για το ΟΕ που δεν εκτελεί προσθέσεις με ΡΡ ή πολλαπλασιασμούς με ΡΡ αλλά που 
εκτελεί διαίρεση με ΡΡ, τότε : 

—ζτ-' 

τρ διαίροίης 

Αν το ΟΕ εκτελεί αντιστροφή με ΡΡ και όχι πρόσθεση με ΡΡ, πολλαπλασιασμό με ΡΡ ή 
διαίρεση με ΡΡ, τότε : 

-Η-' 

τρ αντιστροφής 

Αν δεν μπορεί να εκτελεσθεί καμιά από τις αναφερθείσες εντολές, ο ενεργός ρυθμός 
ΡΡ ισούται με 0. 

Παρατήρηση Ω: Σε απλές λογικές πράξεις μία μοναδιαία εντολή εκτελεί μία μοναδιαία λογική πράξη 
μεταξύ το πολύ δύο τελεστών που έχουν ο καθένας δεδομένο μήκος. Σε σύνθετες 
λογικές πράξεις μία απλή εντολή εκτελεί πολλαπλές λογικές πράξεις ώστε να δώσει 
ένα ή περισσότερα αποτελέσματα από δύο ή παραπάνω τελεστές. Οι ρυθμοί θα 
πρέπει να υπολογισθουν για όλα τα υποστηριζόμενα μήκη τελεστού, με το να 
χρησιμοποιείται η ταχύτερη εντολή εκτέλεσης για κάθε μήκος τελεστού με βάση τα 
ακόλουθα: 

1. Πράξεις με συνεχή διοχέτευση από κσταχωρητή σε καταχωρητη. Εξαιρούνται οι 
εξαιρετικά βραχείς χρόνοι εκτέλεσης που προκύπτουν από πράξεις πάνω σε ένα 
προκαθορισμένο τελεστή ή τελεστές (για παράδειγμα πολλαπλασιασμός με 0 ή 1). 
Εάν δεν ε «τελούνται πράξεις από κσταχωρητή σε κσταχωρητή, τότε συνεχίζει 
κανείς με το δεύτερο στάδιο. 

2. Η ταχύτερη μεταξύ των πράξεων :από κοταχωρητή σε μνήμη ή> από μνήμη οε 
καταχωρητή· αν ούτε και αυτές οι πράξεις υπάρχουν, τότε συνεχίζει κανείς με το 
τρίτο στάδιο, 

3. Από μνήμη προς μνήμη. Σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις να 
χρησιμοποιείται ο βραχύτερος εκτέλεσης που δηλώνετοι από τον κατασκευαστή. 

Βήμα 2 : Θεωρητική απόδοση ΓΓΡ) νια καθένα από τα υποστηοιζόυενα υήκη τελεστή Μ_ 

♦ 

Προσαρμόζεται ο ενεργός ρυθμός Η (ή ΡΓ) ανάλογα με το μήκος λέξης 1_ ως εξής: 

ΤΡ = Η * Ε, 

όπου Ε - (1/3 + ννΐ/96) 


Σπυείωσπ: Το μήκος λέξης \Υ1_ που χρησιμοποιείται στους υπολογισμούς αυτούς είναι το μήκος του 

τελεστή σε δυαδικά ψηφία (όΗ). (Αν μια πράξη χρησιμοποιεί τελεστές που έχουν 
διαφορετικά μήκη τότε επιλέγεται το μεγαλύτερο μήκος λέξης). 


Για τους σκοπούς υπολογισμού της ΟΤΡ, ως συνδυασμός μιας αριθμητικής λογικής μονάδας ΑΕυ 
σπυαντ^ών ψηφίων και μιας εκθετικής αριθμητικής λογικής μονάδας επεξεργαστή ή συγκροτήματος 
κινητής υποδιαστολής θεωρείται ένα ΟΕ με μήκος λέξης ΟΛΟ.) ίσο προς το πλήθος των δυαδικών ψηφίων 
(5ίΐ) στην παράσταση δεδομένων (τυπικώς 32 ή 64). 


Επιλέξστε την μέγιστη προκύτττουσα τιμή ΤΡ για : 

Η προσαρμογή αυτή δεν εφαρμόζεται σε ειδικευμένους λογικούς επεξεργαστές που δεν χρησιμοποιούν 
εντολές αποκλειστικού Ή. Στην περίπτωση αυτή το ΤΡ = Η. 


Κάθε ΟΕ μόνο με ΧΡ (Η^>). 

Κάθε ΟΕ μόνο με ΡΡ (Ρ$. 

Κάθε ΟΕ με συνδυασμένη ΡΡ και ΧΡ (Η)' 

Κάθε απλό λογικό επεξεργαστή που δεν εκτελεί καμία από τις 


αναφερθείσες αριθμητικές πράξεις, και 
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Κάθε ειδικό λογικό επεξεργαστή που δεν χρησιμοποιεί καμία από τις αναφερθείσες αριθμητικός ή 
λογικές πράξεις. 

Βήμα 3 : ΟΤΡ για δέσμες ΟΕ, συμπεριλαμβανομένων και κεντρικών μονάδων επεξεργασίας (ΟΡΕ1) 

Για μία ΟΡΙ! με ένα μοναδιαίο ΟΕ. 

ΟΤΡ = ΤΡ 


(για ΟΕ που εκτελούν τόσο πράξεις σταθερής όσο και κινητής υποδιαστολής η τιμή ΤΡ = το μέγιστο 

σ*ν ΤΡ^) 

Για συνδυασμούς πολλαπλών ΟΕ που λεπουργούν ται/τοχρόνως, η ΟΤΡ υπολογίζεται ως εξής : 

Παρατήρηση 1 : Για τις δέσμες που δεν επιτρέπουν σε όλα τα ΟΕ να τρέχουν ται/τοχρόνως, θα 

πρέπει να χρησιμοποιείται ο δυνατός συνδυασμός ΟΕ που παρέχει την μεγαλύτερη 
ΟΤΡ. Η ΤΡ εκάστου συμβάλλοντος ΟΕ θα πρέπει να υπολογίζεται στη θεωρητικά 
μέγιστη δυνατή τιμή της προτού εξαχθεί η ΟΤΡ του συνδυασμού. 

Υποσημείωση : Για να ευρεθούν οι δυνατοί συνδυασμοί λεπουργούντων ται/τοχρόνως ΟΕ, 

διατυπώσατε αλληλουχία εντολών που ενεργοποιεί πράξεις σε πολλαπλά ΟΕ, 
αρχίζοντας με το βραδύτερο ΟΕ (εκείνο που ρειάζεται το μεγαλύτερο πλήθος 
κύκλων για να ολοκληρώσει την λειτουργία του) και τελειώνοντας με το 
ταχύτερο ΟΕ. Σε έκαστο κύκλο της αλληλουχίας, δυνατό συνδυασμό αποτελεί 
ο συνδυασμός εκείνος ΟΕ που λεπουργούν στον υπόψη κύκλο. Η αλληλουχία 
εντολών πρέπει να λάβει υπόψη όλους τους περιορισμούς λόγω εξοπλισμού 
και/ή αρχπεκτονικής του συστήματος σε επικαλυπτόμενες πράξεις. 


Παρατήρηση 2: Ένα μοναδιαίο συγκρότητνα ολοκληρωμένου μικροκυκλώματος ή μικροπλακέτας 
μπορεί να περιέχει πολλαπλά ΟΕ. 


Παρατήρηση 3; θεωρείται ότι υπάρχουν ταυτόχρονες λεπουργίες και πράξεις όταν ο 

κατασκευαστής του υπολογιστή αναφέρει παράλληλες, σύγχρονες, ή ταυτόχρονες 
πράξεις ή εκτελέσεις σε ένα εγχειρίδιο ή φυλλάδιο που αφορά τον υπολογιστή. 

Παρατήρηση 4: Οι τιμές ΟΤΡ δεν πρέπει να συγκεντρώνονται για συνδυασμούς ΟΕ 

(δια)συνδεόμενους με τοπικά δίκτυα υπολογιστών, δίκτυα ευρείας περιοχής, 
κατανεμημένες συνδέσεις/συσκευές 

εισόδου/εξόδου, ελεγκτές εισόδου/εξόδου και τυχόν διασύνδεση επικοινωνίας 
πραγμστοποιύμενης μέσω λογισμικού. 


Παρατήρηση 5: Οι τιμές ΟΤΡ πρέπει να συγκεντρώνονται για πολλαπλά ΟΕ ειδικώς σχεδιασμένα 
για βελτίωση των επιδόσεων με την συγκέντρωση, τα οποία λεπουργούν 
ταιποχρόνως και μοιράζονται μνήμη, ή για λεπουργούντες ται/τοχρόνως 
συνδυασμούς * πολλαπλής μνήμης/ΟΕ - που χρησιμοποιούν ειδικώς σχεδιασμένο 
εξοπλισμό. 

Η συγκέντρωση αυτή δεν ισχύει για συγκροτήματα περιγραφάμενα στο σημείο 
4Α003Ρ. 


ΟΤΡ = ΤΡ, + 0 2 * ΤΡ 2 + ... + 0„ * ΤΡ", όπου οι τιμές ΤΡ διστάσσονται κατά 
φθίνουσα σειρά μεγέθους, από την μεγαλύτερη ΤΡ, έως την μικρότερη ΤΡ„. Ο, 
αποτελεί συντελεστή εξαρτώμενο από την ρώμη της διασύνδεσης μεταξύ ΟΕ και 
ευρισκόμενο ως εξής : 

Για πολλαπλά ΟΕ που λεπουργούν ταυτοχρόνως και μοιράζονται μνήμη: 

0 2 « 0 3 » 0 4 = ... « 0„ » 0,75 


Παρατήρηση 1: Όταν η υπολογιζόμενη με την ανωτέρω μέθοδο ΟΤΡ δεν υπερβαίνει τα 194 
Μίορδ, για να υπολογισθεί ο Ο, μπορεί να υπολογισθεί ο εξής τύπος : 

0,=0,75 

ΓΤι (: = 2, ...η) 

όπου γπ το πλήθος των ΟΕ ή ομάδων ΟΕ που μοιράζονται την πρόσβαση, υπό 
τον όρο ότι: 



7722 


ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


1 . Το ΤΡ, εκάστου ΟΕ ή ομάδας ΟΕ δεν υπερβαίνει τα 30 Μίορε 

2 . Τα ΟΕ ή ομάδες ΟΕ μοιράζονται πρόσβαση στην κύρια, μνήμη 
(αποκλειόμενης της κρυφής μνήμης) σε ένα μοναδιαίο δίαυλο· και 

3. Μόνο ένα ΟΕ ή μία ομάδα ΟΕ μπορεί να κάνει χρήση του διαύλου κάποια 
δεδομένη χρονική στιγμή- 

Υποσημείωση : Τούτο δεν ισχύει για τα υπαγόμενα σε έλεγχο είδη της 
κατηγορίας 3. 

Τα ΟΕ μοιράζονται μνήμη αν έχουν πρόσβαση σε κοινό τμήμα μιας μνήμης 
στερεάς κατάστασης. Η μνήμη αυτή μπορεί να είναι κρυφή, κύρια ή άλλου 
τύπου εσωτερική μνήμη. Δεν περιλαμβάνονται περιφερειακές συσκευές μνήμης 
όπως μηχανισμοί δίσκου, μαγνητοταινίας ή δίσκοι ΗΑΜ. 

Για πολλαπλά ΟΕ ή ομάδες ΟΕ που δεν μοιράζονται μνήμη, τα οποία 
διασυνδέονται με έναν ή περισσότερους διαύλους μεταβίβασης δεδομένων. 

Ο, = 0,75 * Κ, (ί = 2 ... 32) {βλέπε κατωτέρω παρατήρηση) 


= 0,60 * 'κ, (ΐ = 33 ... 64) 

= 0.45 * Κ, (ΐ = 65 ... 256) 

= 0.30 * Κ, (ΐ > 256) 

Η τιμή Ο, βασίζεται στο πλήθος των ΟΕ και όχι των κόμβων. 

όπου Κ, = συντελεστής αναγωγής στα 20 ΜΒ/ίβ/ε 
, 8) = άθροισμα των μέγιστων ρυθμών ροής δεδομένων (σε 

Μόγίθ/ε για όλους τους διαύλους μεταβίβασης δεδομένων που 
συνδέονται με το ΐ-οοτό ΟΕ ή ομάδα ΟΕ που μοιράζονται την μνήμη. 

Όταν υπολογίζεται ένας συντελεστής Ο, για μια ομάδα ΟΕ, το πλήθος των πρώτων 
ΟΕ σε μια ομάδα προσδιορίζει τα σωστά όρια για τον Ο γ Π.χ., σε μια δέσμη 
ομάδων αποτελούμενων η καθεμιά από 3 Ο,, η 22η ομάδα θα περιέχει τα ΟΕ Μ , ΟΕ^ 
και ΟΕ^. Το σωστό όριο του συντελεστή Ο, για την ομάδα αυτή είναι το 0.60. 

Η δέσμη (ΟΕ ή ομάδων από ΟΕ) θα πρέπει να συγκεντρώνεται από το ταχύτερο 
προς το βραδύτερο, δηλαδή : 

ΤΡ, £ ΤΡ Ζ ϊ ...* ΤΡ,, και 

σε περίπτωση που ΤΡ, = ΤΡ,+ 1, από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο, δηλαδή ; 
Ο, £ Ο,+ Ι 

Παρατήρηση : Ο συντελεστή Ις δεν εφαρμόζεται στα ΟΕ 2 έως 12 αν η ΤΡ, του ΟΕ 
ή της ομάδας ΟΕ υπερβαίνει τα 50 Μίορε, δηλαδή Ο, = 0,75 για τα ΟΕ 2 έως 12. 


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 * ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Μέρος 1 - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Η διαβάθμιση ελέγχου των δομικών στοιχείων, εξοπλισμού λέιζερ, εξοπλισμού δοκιμών 
κ 0 ΐ παραγωγής υλικών καθώς και λογισμικού που προορίζεται γιαυτά, τα οπαία είναι 
ειδικά σχεδιασμένα για τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό ή συστήματα καθορίζεται στην 

παρούσα κατηγορία. , , 

2 Ψηφιακοί υπολογιστές, συναφής εξοπλισμός ή λογισμικό όταν είναι απαραίτητα για 
' χην χεπ-ουργία και υποστήριξη τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού που περτγράφεται στην 
παρούσα κατηγορία θεωρούνται σαν ειδικά σχεδιασμένα δομικά στοιχεία υπό τον όρο 
ότι είναι τα τυποποιημένα μοντέλα που συνήθως προμηθεύει ο κατασκευαστής. Εδώ 
περιλαμβάνονται συστήματα υπολογιστών για λεπουργία, διαχείριση, συντηρηση, 
μηχανολογικές ή λογιστικές εφαρμογές. 

5Α1 Εξοπλισμός, Συναρμολογήσεις και Δομικά Στοιχεία 
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5Α001 α. Οποιοσδήποτε τύπος εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών που έχει ένα 

οποιοδήποτε από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, λειτουργίες ή γνωρίσματα: 

1. Που είναι ειδικά σχεδιασμένος για να αντέχει σε μεταβατικά ηλεκτρονικά φαινόμενα ή 
ηλεκτρομαγνητικούς παλμούς που προκύπτουν από μία πυρηνική έκρηξη. 

2. Που έχει υποστεί ειδική επεξεργασία για να αντέχει σε ακτινοβολία σωματιδίων γάμα, 
νετρονίων ή ιόντων. 

3. I Ιου έχει ειδικά σχεδιασθεί για να λεπουργεί εκτός του φάσματος θερμοκρασιών από 
218 Κ (-55Ό) έως 397 Κ (124°0) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σημείο 5Α001.α.3. αφορά μόνο ηλεκτρονικό εξοπλισμό. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα σημεία 5Α001.α.2.και 3. δεν αφορούν εξοπλισμό που είναι 
εγκατεστημένος σε δορυφόρους. 

β. Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός ή συστήματα μετάδοσης και ειδικά σχεδιασμένα δομικά 
■ στοιχεία και εξαρτήματα γι’αυτά, που έχουν ένα οποιοδήποτε από τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά, λειτουργίες ή γνωρίσματα: 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός μετάδοσης: 
α. Καταταγμένος στις ακόλουθες κατηγορίες ή συνδυασμούς κατηγοριών: 

1. Εξοπλισμός μεταδόσεων {π.χ. πομποί, δέκτες και πομποδέκτες) 

2. Εξοπλισμός τέλους τηλεπικοινωνιακής γραμμής (ϋπο (Θππϊηαίϊης εςυΐρπίθπϊ) 

3. Ενδιάμεσος εξοπλισμός ενίσχυσης 

4. Εξοπλισμός επανάληψης 

5. Εξοπλισμός αναγέννησης 

6. Μεταφραστικοί κωδικοποιητές (ΐΓβηδοοάθΓδ) 

7. Εξοπλισμός πολυπλεξίας (όπου περιλαμβάνεται και η στατιστική πολυπλεξία) 

8. Διαμορφωτές/αποδιαμορφωτές (ΓηοάθΓΠδ) 

9. Διαηολυπλεκτικός εξοπλισμός (βλ, σύσταση ΟΩίΤΤ αριθ. 0701) 

10. Ψηφιακός εξοπλισμός διασταυροσύνδεσης "ελεγχόμενος μέσω ενταμιευμένου 
προγράμματος* 

11. "Πύλες και γέφυρες* (Όείβννβγδ ηπΡ Ρπάρεε) 

12. "Μονάδες πρόσβασης σε μέσα", και 

β. Που έχουν σχεδιασθεί για να χρησιμοποιούνται με μονο - ή πολυ-διαυλικές επικοινωνίες 
μέσω: 

1. Σύρματος (γραμμής) 

2. Ομοαξονικού καλωδίου 

3. Καλωδίου οπτικών ινών 

4. Ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. 

5. Υποβρύχιας μετάδοσης ακουστικών κυμάτων. 

1. 'Οπου χρησιμοποιούνται ψηφιακές τεχ/ικές μέθοδοι, και όπου συμπεριλαμβάνεται η 
ψηφιακή επεξεργασία αναλογικών σημάτων και ο οποίος έχει σχεδιασθεί για λεπουργία με 
"ψηφιακό ρυθμό μετάδοσης* στο υψηλότερο επίπεδο πολυπλεξίας ο οποίος υπερβαίνει τα 
45 ΜάίΙ/δ ή με "συνολικό ψηφιακό ρυθμό μετάδοσης" πάνω από 90 ΜΡ'Λ/δ. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σημείο δΑΟΟΙ.β.Ι. δεν αφορά εξοπλισμό που έχει ειδικά σχεδιασθεί για να 

ενσωματώνεται και να λεπουργεί σε οποιοδήποτε σύστημα δορυφόρου για 
πολπική χρήση. 

2. Που είναι ψηφιακό σύστημα διασταυροσύνδεσης ελεγχόμενο από ενταμιευμένο πρόγραμμα 
με "ψηφιακό ρυθμό μετάδοσης* πάνω από 8,5 ΜΡίί/5 και ανά θύρα 

3. Που είναι εξοπλισμός ο οποίος περιλαμβάνει: 

α. Μοάβπΐδ που χρησιμοποιούν "εύρος ζώνης ενός διαύλου φωνής* με "ρυθμό 
σηματοδότησης δεδομένων* πάνω από 28,000 ΐόίί/ε. 
β. "Ελεγκτές καναλιών επικοινωνίας* με ψηφιακή έξοδο που έχουν "ρυθμό σηματοδότησης 
δεδομένων πάνω από 2.1 Μ 6Κ/$ ανά κανάλι, ή 
γ. "Ελεγκτές πρόσβασης δικτύου" καθώς και το σχετικό κοινό μέσο επικοινωνίας που έχουν 
•ρυθμό ψηφιακής μετάδοσης" πάνω από 156 ΜβΚ/5. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν τύπος εξοπλισμού που δεν υπόκειται σε έλεγχο περιλαμβάνει έναν "ελεγκτή 

πρόσβασης δικτύου", τότε δεν μπορεί να έχει κανένα τύπο διασύνδεσης 
τηλεπικοινωνιών, 

εκτός: 

Από εκείνους που περιγράφονται αλλά δεν ελέγχονται στο σημείο 5Α001.β.3. 
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4. Που χρησιμοποιεί λέιζερ και έχει από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
α. Μήκος κύματος μετάδοσης πάνω από 1000 ηπη 

β. Που χρησιμοποιεί αναλογικές τεχνικές και έχει εύρος ζώνης πάνω από 45 ΜΗζ 
γ. Που χρησιμοποιούν μεθόδους συμτττωτικής οπτικής μετάδοσης ή συμπτωτικής 
οπτικής ανίχνευσης (που καλούνται επίσης οπτικές ετερόδυνες ή ομόδυνες τεχνικές 
μέθοδοι) 

δ. Που χρησιμοποιούν τεχνικές μέθοδους πολυπλεξίας με διαίρεση μήκους κύματος, ή 
ε. Εκτελούν 'οπτική ενίσχυση*. 

5. Που είναι εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών που λειτουργεί οε συχνότητες εισόδου ή εξόδου 
πάνω από: 

α. 31 ΟΗζ για εφαρμογές μεταξύ δορυφόρων και σταθμών εδάφους 
β. 26,5 ΟΗζ για άλλες εφαρμογές. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σημείο 5Α001.β.5, δεν αφορά εξοπλισμό για πολπική χρήση που 

συμμορφώνεται με το φάσμα ζώνης που έχει διαθέσει η Διεθνής Ενωση 
Τηλεπικοινωνιών μεταξύ 26 και 31 ΟΗζ. 


5Α001 συνέχεια 

6. Που είναι εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών: 

α. Που χρησιμοποιεί τεχνικές μεθόδους τετραγωνισμένης διαμόρφωσης πλάτους 

(ςυ3άΓ3ΐυΓ6-3ΓηρΙίΐυάβ-Γηοαυΐ3ΐΐοη) πάνω από το επίπεδο 4 αν ο 'συνολικός ψηφιακός 
ρυθμός μεταφοράς* υπερβαίνει το 8,5 ΜΡϋ/$ 

β. Που χρησιμοποιεί τεχνικές μεθόδους τετραγωνισμένης διαμόρφωσης πλάτους πάνω από 
το επίπεδο 16 αν ο *συνολικός ψηφιακός ρυθμός μεταφοράς* είναι ίσος ή μικρότερος 
από 8,5 Μ&ίΙ/ε, ή 

γ. Που χρησιμοποεί άλλες ψηφιακές τεχνικές διαμόρφωσης και έχει φασματική απόδοση 
πάνω από 3 όίί/εεσ/Ηζ. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ι.Το σημείο 5Α001.β.6.β. δεν περιλαμβάνει εξοπλισμό που έχει ειδικό 

σχεδιασθεί για να ενσωματώνεται και να λειτουργεί σε οποιοδήποτε 
δορυφορικό σύστημα για πολπική χρήση. 

2.Το σημείο 5Α001.β.6. δεν αφορά τον εξοπλισμό ραδιοφωνικών 
αναμεταδόσεων που προορίζεται να λειτουργεί στη ζώνη που χορηγείται 
από την Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ΓΤυ) 
α. 1. Που δεν υπερβαίνει τα 960 ΜΙίζ ή 

2. Με 'συνολικό ρυθμό ψηφιακής μετάδοσης* που δεν υπερβαίνει τα 
8.5 Μό'ίδ/δ και 

β. Με *φασματική απόδοση* που δεν υπερβαίνει τα 4 όΐίε/εεο/Ηζ 

7. Που είναι εξοπλισμός τηλεπικοινωνίας που λειτουργεί στο φάσμα συχνοτήτων 1,5 έως 87,5 
ΜΗζ και έχει ένα οποιοδήποτε από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

α, 1. Που αυτόματα προβλέπει και επιλέγει συχνότητες και "συνολικούς ρυθμούς ψηφιακής 
μεταφοράς", ανά κανάλι για να βελτιστοποιήσει την μετάδοση, και - 
2. Εχει ενσωματωμένη μία διάταξη γραμμικού ενισχυτή ισχύος, με δυνατότητα να 

υποστηρίζει πολλαπλά σήματα συγχρόνως με ισχύ εξόδου 1 ΚΥΥ ή παραπάνω στο φάσμα 
συχνοτήτων 1,5 έως 30 ΜΗζ ή με έξοδο ισχύος 250 νν ή παραπάνω στο φάσμα 
συχνοτήτων 30 έως 87,5 ΜΗζ, σε στιγμιαίο εύρος ζώνης μίας οκτάβας ή παραπάνω και 
με παραμόρφωση και αρμονικές εξόδου καλύτερες από -80 άΒ, ή 
β. 'Εχει ενσωματωμένες προσαρμοστικές τεχνικές μεθόδους που εππρέπουν εξάλειψη 
παραπάνω από 15 όΒ ενός παρεμβαλλόμενου σήματος. 

8. Που είναι εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών που χρησιμοποιεί τεχνικές μεθόδους "διασκορπισμένου 
φάσματος* ή “μεταπήδησης (ευκίνητης μεταβολής) συχνοτήτων* και ο οποίος έχει ένα 
οποιοδήποτε από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

α. Χρησιμοποιεί κωδικούς διασκορπισμού του φάσματος που προγραμματίζονται, ή 
β. # Ενα συνολικό εύρος ζώνης που μεταδίδεται που είναι 100 ή παραπάνω φορές το εύρος 
ζώνης ενός οποιοσδήποτε καναλιού πληροφορίας και παραπάνω από 50 ΚΗζ. 

9. Που είναι ψηφιακά ελεγχόμενοι ραδιοφωνικοί δέκτες οι οποίοι έχουν παραπάνω από 1000 
κανάλια και οι οποίου 

α. Μπορούν να ψάξουν ή να σαρώσουν αυτόματα ένα τμήμα του ηλεκτρομαγνητικού 
φάσματος 

β. Μπορούν να εξακριβώσουν από που προέρχονται τα σήματα που γίνονται δεκτό ή τον τύπο 
του πομπού, και 

γ. Εχουν χρόνο μεταγωγής συχνοτήτων μικρότερο από 1 πιε. 
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10. Παρέχουν λειτουργίες ψηφιακής "επεξεργασίας σημάτων 4 ως εξής: 
α. Κωδικοποίηση φωνής με ρυθμό χαμηλότερο από 2.400 Ρλ/β 
β. Που χρησιμοποιούν κυκλώματα τα οποία έχουν ενσωματωμένη ·δυνατότητα 

προγραμματισμού εκ μέρους του χρήστη* των ψηφιακών κυκλωμάτων 'επεξεργασίας 
σημάτων* πάνω από τα όρια που αναφέρονται στο σημείο 4Α003.ζ. 

11. Που είναι υποβρύχια συστήματα επικοινωνιών και έχουν ένα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
α. Ακουστική συχνότητα φέρουσας εκτός του φάσματος 20 έως 60 ΧΗζ 

β. Χρησιμοποιούν ηλεκτρομαγνητική συχνότητα φέρουσας κάτω από 30 ΧΗζ, ή 
γ. Χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές τεχνικές ελέγχου δέσμης. 

γ. Εξοπλισμό μεταγωγής που ελέγχεται με ενταμιευμένο πρόγραμμα και συναφή συστήματα 

σηματοδότησης, που έχουν ένα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, γνωρίσματα ή στοιχεία καθώς 

και ειδικά σχεδιασμένα δομικά στοιχεία και εξαρτήματα για τον σκοπό αυτό: 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στατιστικοί πολυπλέκτες με ψηφιακή είσοδο και ψηφιακή έξοδο οι οποίοι 

εππρέπουν μεταγωγή θεωρούνται σαν διακόπτες που ελέγχονται με ενταμιευμένο 
πρόγραμμα. 

1. 'Σημστοδότηση κοινού καναλιού*. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα συστήματα σηματοδότησης στα οποία ο δίαυλος σηματοδότησης είναι 

εισερχόμενος και αφορά όχι παραπάνω από 32 πολυπλεγμένα κανάλια που 
σχηματίζουν μια υπεραστική γραμμή με ρυθμό όχι πάνω από 2,1 Μόίί/ε και στα 
οποία η πληροφορία για τη σηματοδότηση μεταφέρεται σε ένα σταθερό κανάλι 
όπου επικρατεί πολυττλεξία με διαίρεση χρόνου χωρίς να χρησιμοποιούνται 
μηνύματα με προμετωπίδα (ΙαάθΗβά 1 x 10353905 ), δεν θεωρούνται ότι αποτελούν 
συστήματα σηματοδότησης κοινού καναλιού. 

2. Που περιλαμβάνουν λειτουργίες "ψηφιακού δικτύου ολοκληρωμένων υπηρεσιών* (δικτύου 
Ι50Ν) και έχουν ένα από τα ακόλουθα στοιχεία: 

α. Διασυνδέσεις τύπου τερματικής συσκευής-διακόπτη (π.χ. συνδρομητική γραμμή) με 
•ψηφιακό ρυθμό μεταφοράς* στο υψηλότερο επίπεδο πολυπλεξίας που υπερβαίνει τα 192 
ΧάίΙ/5 και όπου περιλαμβάνεται το σχετικό κανάλι σηματοδότησης (π.χ. 28+ ϋ), ή 
β. Τη δυνατότητα για ένα μήνυμα σηματοδότησης το οποίο παραΛαμβάνεται από διακόπτη σε 
ένα δεδομένο κανάλι και το οποίο μήνυμα είναι σχετικό με επικοινωνία σε ένα άλλο κανάλι 
να μπορεί να περάσει σε ένα άλλο διακόπτη. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σημείο 5Α001.γ,2. δεν αποκλείει: 

1. Την αξιολόγηση και τις κατάλληλες ενέργειες που κάνει ο διακόπτης λήψεως 
2- Την άσχετη κίνηση μηνυμάτων χρήστη σε κανάλι ϋ των Ί80Ν*. 

3. Προτεραιότητα πολλαπλών επιπέδων και πρόληψη (ρτε-θίπρίίοη) στην μεταγωγή κυκλωμάτων. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σημείο 5Α001.γ.3. δενπεριλαμβάνειτηνπρόληψη κλήσεων απλού επιπέδου. 

4. 'Δυναμική προσαρμοστική δρομολόγηση": 

5. Δρομολόγηση ή μεταγωγή πακέτων "διαγραμμάτων* ψηφίων (03(39Γ3 γπ). 

6. Δρομολόγηση ή μεταγωγή πακέτων “ταχείας επιλογής*. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι περιορισμοί του σημείου 5Α001.γ.5. και 6. δεν αφορούν τα δίκτυα που 

χρησιμοποιούν μόνο "ελεγκτές για πρόσβαση δικτύων" ή τους ίδιους τους 
"ελεγκτές πρόσβασης δικτύων*. 


7. Εχουν σχεδιασθεί για αυτόματη μετάδοση και μεταφορά των κλήσεων κυψελωτής επικοινωνίας 
σε άλλους κυψελωτούς διακόπτες ή για την αυτόματη σύνδεση με μία κεντρική βάση 
συνδρομητών που είναι κοινή για περισσότερους από ένα διακόπτες. 

8. Που είναι μεταγωγείς πακέτων, μεταγωγείς κυκλωμάτων και δρομολογητές με πόρτες ή 
γραμμές που υπερβαίνουν είτε: 

α. "Ρυθμό σηματοδότησης δεδομένων" 64 Κάίΐ/3 ανά κανάλι για "ελεγκτή διαύλων επικοινωνίας", 

ή 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σημείο 5Α001.γ.8.α. δεν αποκλείει την πολυττλεξία μέσω ενός σύνθετου 
συνδέσμου καναλιών επικοινωνίας που δεν αναφέρονται στο σημείο 
5Α001.γ.8.α. 

β. 'Ψηφιακό ρυθμό μεταφοράς" 33 Μίσίΐ/β για έναν ’ελεγκτή πρόσβασης δικτύου* και σχετικό 
κοινό μέσο μεταφοράς. 

9. “Οπτική μεταγωγή". 

10. Που χρησιμοποιούν τεχνικές "Ασύγχρονου Τρόπου Μεταφοράς* (ΑΤΜ). 
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11 Που περιέχουν ψηφίακό εξοπλισμό διασταυροδότησης (οΐΌδδΟοηηβοΙ) που ελέγχεται Ρ ε 

πρόγραμμα κα, ° οποίος έχε. ·ψηφ,α«6 ροθμδ μεταφοράς· πάνω από 8 ΜΜ* 

ανά θύρα. 

δ. Κεντρικό έλεγχο δικτύου που έχει και τα δύο από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

2 £&%£% δΤδοΧ πάΡέΧ^ έΧεΥΧα "Κ «νησης χωρίς ^ 

τουχΐφ,στή «οι επομένως εκτελεί καθήκοντα -δυναμικής προσαρμοστικής δρομολόγησης. 

σημείωση- Το σημείο 5Α001.6. δεν αποκλείει τον έλεγχο της κίνησης σαν συνάρτηση των 
-στατιστικών συνθηκών κίνησης που μπορούν να προβλεφθουν. 


ε. Καλώδια επικοινωνιών 


με οπτικές ίνες, οπτικές ίνες και εξαρτήματα γι'αυτά ως εξής. 


1. Οπτικές ίνες ή καλώδια μήκους πάνω από 50 γπ που έχουν ένα από τα ακόλουθα 

α^Εχουν σχεδιασθεί για λεαουργία απλού τρόπου {δίπρΙβ ηηοόβ), ή 
β. Για οπτικές ίνες που μπορούν σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή να αντέξουν 
δοκιιιέο τάσης (Ιεπδϋε δίΓβδδ) της τάξεως των 2 χ 10 Ν/πι ή παραπάνω. 

παοστπαήσεις: Δοκιμή αντοχής (Ρτοοί ί03ή: δοκιμή επί της γραμμής παραγωγής, η 
εκίός της γραμμής παραγωγής, όπου εφαρμόζεται μία προκαθορισμένη τάση επιενός 
μήκουςίνας από 0,5 έως 3 πι που κινείται με ταχύτητα 2 έως 5 πτ/δ ενω η ίνα περνάει 
Ε5α από άξονες περιστροφής της ίνας που έχουν περίπου 150 γηπτ δ,άμορο. Η 
θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι ονομαστικά 293 Κ (20°Ω) και η σχετική υγρασία είναι 40%. 

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την εκτέλεση της δοκιμής αντοχής μπορεί να χρησιμοποιηθούν 
ισοδύναμα εθνικά πρότυπα. 

Καλώδια οπτικών ινών κα. εξαρτήματά τους που έχουν σχεδ,σοβεί για υποήρύχισ χρήση (στην 
περίπτωση των ΠυΙΙ ρβηβΐπκοπτ ή για συνδέσεις τους μέσω οπτικών ινων βλ. το σημείο 

8Α002-Υ-). 

__ Ληπικά ελεγχόμενες στοιχείο κεραίες που λεπουργούν σε συχνότητα πάνω από 10,5 ΟΗζ και οι 

?πο4ς πΙΚβάνουν ενεργά στοιχεία κα, κατανεμημένα δομικά στοιχεία και ο, οποίες έχουν 
γιανα επιτρέπουν ήλεκτρο™» έλεγχο της διαμόρφωσης κα, στόχευες δέσμης. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το υπασημείο αυτό δεν περιλαμβάνει συστήματα προσγείωσης που 

-- 1 περιλαμβάνουν όργανα που συμμορφώνονται με τα πρότυπα ταυ Διεθνούς 

Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ΙΩΑΟ) (μικρόκυματικά συστήματα 
προσγείωσης - Μ1$). 

5Α101 Εξοπλισμός τηλεμετρίας και τηλε-ελέγχου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

ΣΗΜΪίΩΣΗ λ ° υ Το σημείο αυτό δεν αφορά εξοπλισμού έχει ειδικά σχεδιασθεί για τηλε- 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ , σημ ονΓέλων αεροπλάνων, σκαφών ή αυτοκίνητων και ο οποίος έχει 

ένταση ηλεκτρικού πεδίου όχι πάνω από 200 μ,κροβόλτ ανά μέτρο οε απόσταση 

500 ΓΠ. 


581 Εξοπλισμός δοκιμών, Επιθεώρησης και Παραγωγής 

5Β001 α. Εξοπλισμός και ειδικά σχεδιασμένα δομικά στοιχεία και εξαρτήματα για τον σκοπό αυτό. 

εΐ5 Τ 4 ^ά™ΰξϋ έ εξ°οπΓι^ού, υλικών, λεπουργ,ών ή γνωρισμάτων που αναφέροντα, στο 
σημεία 5Α001, 5Β001, 5Γ001, 5Δ001 ή 5Ε001, όπου συμπεριλαμβάνεται και 

2 ία’ραγω^εξο^σμού,Ίλικών, λεπουργιών ή γνωρισμάτων τα οποίαι αναφέρονται 
στα σημεία 5Α001, 58001, 5Γ001, 5Δ001 ή 5Ε001 κα. όπου περιλαμβάνεται 
εΕοπλισυός μετρήσεων δοκιμών ή επιδιόρθωσης. . 

3. Χρήση^οπλισμού, υλικών, λεπουργιών ή γνωρισμάτων που' ^^ αιν ° Β υ ^ ν< |°™ Τ χ 
λίνότεοο αυστηρά κρπήρια ελέγχου που ισχύουν στα σημεία 5Α001, 5Β001 5Δ001 ή 
5Ε001 Ρ όπου συμπεριλαμβάνεται εξοπλισμός μετρήσεων, επιδιορθώσεων ή δοκίμων. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σημείο 5Β001.α. δεν αφορά οπτικές ίνες και εξοπλισμό χαρακτηρισμού 

για *προσχηματισμένες οπτικές ίνες* που δεν χρησιμοποιεί λέιζερ 
ημιαγωγών. 

β. Ετερος εξοπλισμός ως εξής: 

1. Εξοπλισμός δοκιμών για την συχνότητα δυαδικών σφαλμάτων (Ρϋ θγγογ γθιθ) που έχει 
σχεδιασθεί ή τροποποιηθεί για να δοκιμάζεται ο εξοπλισμός που αναφέρεται σχο σημείο 
5Α001. 

2. Συσκευές επικοινωνιών δεδομένων για ανάλυση πρωτοκόλλων, δοκιμές και προσομοίωση 
λειτουργιών που αναφέρονται στο σημείο ΘΑΟΟΙ,β.Ι. 

3. Ανεξάρτητος εξοπλισμός που ελέγχεται με ενταμιευμένο πρόγραμμα για προσομοίωση 
εκπομπής ή υπολογισμό των καναλιών που έχει ειδικά σχεδιασθεί για δοκιμή εξοπλισμού 
που αναφέρεται στο σημείο 5Α001.β.5. 


5Γ1 Υλικά 

5Γ001 Προσχημστισμένες προφόρμες γυαλιού ή οποιοσδήποτε άλλου υλικού που έχει 

βελτιωθεί και που προορίζεται για την κατασκευή οπτικών ινών που αναφέρονται στο σημείο 
5Α001.ε. 


5Δ1 Λογισμικό 


5Δ001 α. 'Λογισμικό* που έχει ειδικά σχεδιασθεί ή τροποποιηθεί για την 'ανάπτυξη*. *παραγωγή* ή 

■χρήση* εξοπλισμού ή υλικών που αναφέρονται στα σημεία 5Α001, 5Β001 ή 5Γ001. 

β. 'Λογισμικό’ που έχει ειδικά σχεδιασθεί ή τροποποιηθεί ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 

Τεχνολογία* που αναφέρεται στο σημείο 5Ε001. 
γ. Επί μέρους 'λογισμικό· ως εξής: 

1 . Τενικό λογισμικό·, εκτός από αυτό που βρίσκεται σε μορφή εκτελέσιμη από υπολογιστή, 
που έχει ειδικά σχεδιασθεί η τροποποιηθεί για να *χρησιμοποιεΓταΓ από εξοπλισμό ή 
συστήματα ψηφιακής μεταγωγής *που ελέγχονται με ενταμιευμένο πρόγραμμα*. 

2. *Λογισμιχό' εκτός από αυτό που βρίσκεται σε μορφή εκτελέσιμη από ηλεκτρονικό 
υπολογιστή, που έχει ειδικά σχεδιασθεί ή τροποποιηθεί για να *χρησιμοποιείταΓ σε 
εξοπλισμό ή συστήματα ψηφιακής κυψελωτής επικοινωνίας. 

3. 'Λογισμικό* που έχει ειδικά σχεδιασθεί ή τροποποιηθεί ώστε να παρέχει τα 
χαρακτηριστικά, τις λειτουργίες ή τα γνωρίσματα του εξοπλισμού που αναφέρεται στα 
σημεία 5Α001 ή 5Β001. 

4. 'Λογισμικό* που παρέχει τη δυνατότητα να ξαναβρίσκει κανείς λογισμικό τηλεπικοινωνιών 
στην γλώσσα προγραμματισμού του όπως αυτό καθορίζεται στην παρούσα κατηγορία. 

5. 'Λογισμικό* που έχει ειδικά σχεδιασθεί για την *ανάπτυξη* ή “παραγωγή* *λογισμικού* που 
αναφέρεται στο σημείο 5Δ001. 

(Για *λογισμικό· που προβλέπεται για 'επεξεργασία σημάτων* βλ. επίσης τα σημεία 4Δ και 
6 Δ). 

5Ε1 Τεχνολογία 

5Ε001 α. "Τεχνολογία· σύμφωνα με την Γενική Τεχνολογική Σημείωση για την 

•ανάπτυξη 1 , *παραγωγή* ή *χρησιμοποίηση* (εκτός λειτουργίας) εξοπλισμού, συστημάτων, 
υλικών ή *λογισμικού' που αναφέρονται στα σημεία 5Α001, 5Β001, 5Γ001 ή 5Δ001. 

β. Επί μέρους τεχνολογίες ως εξής: 

1. Τεχνολογία* που *απααείταΓ για την *ανάπτυξη* ή *παραγωγή· τηλεπικονωνιακού 
εξοπλισμού που έχει ειδικά σχεδιασθεί για να χρησιμοποιείται μέσα σε δορυφόρους. 

2. Τεχνολογία* για την *ανάπτυξη* ή *χρήση* τεχνικών μεθόδων επικοινωνίας μέσω λέιζερ με 
την δυνατότητα της αυτόματης σύλληψης και παρακολούθησης σημάτων καθώς και με 
την δυνατότητα να διατηρεί επικοινωνίες δια μέσου της εξωτερικής ατμόσφαιρας της 
γης ή υποβρυχίους. 

3. Τεχνολογία* για την επεξεργασία και εφαρμογή επιστρώσεων σε οπτικές ίνες που έχουν 
ειδικά σχεδιασθεί για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν υποβρυχίως. 

4. Τεχνολογία* για την 'ανάπτυξη* ή *παραγωγή* εξοπλισμού που χρησιμοποιεί τεχνικές 
•Σύγχρονης Ψηφιακής Ιεραρχίας* (3γποίΐΓοηου5 ϋίιψίβΐ ΗίβΓΗΓσίιγ - 50Η) ή ’Σύγχρονου 
Οπτικού Δικτύου* (3γποίΐΓοηου3 0ρ1ίθ3ί Νείννοι-Κ - 30ΝΕΤ). 
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* 

5. Τεχνολογία* για την *ανάπτυξη' ή “παραγωγή* 'υλικού μεταλλακτών που περνούν τα 64 
Κ&Κ/δ ανά δίαυλο πληροφορίας, εκτός από αυτό που είναι ενσωματωμένο στον 
μεταλλάκτη για ψηφιακή διασταυροσύνδεση. 

6 . Τεχνολογία* για την “ανάπτυξη* ή “παραγωγή* κεντρικού ελέγχου δικτύου. 

7 . Τεχνολογία* για την “ανάπτυξη" ή “παραγωγή* ψηφιακών συστημάτων κυψελωτών 
επικοινωνιών. 

8 . Τεχνολογία* για την 'ανάπτυξη· ή “παραγωγή* “Ψηφιακού Δικτύου Ολοκληρωμένων 
Υπηρεσιών* (δικτύου 13ΩΝ). 

9. Τεχνολογία* για την “ανάπτυξη* τεχνικών ΟΑΜ για εξοπλισμό ραδιοεπικοινωνιών, άνω του 
4ου επιπέδου. 

5Ε101 Τεχνολογία* σύμφωνα με την Γενική Τεχνολογική Σημείωση για την 

“ανάπτυξη*, “παραγωγή* ή “χρησιμοποίηση* εξοπλισμού που αναφέρεται στο σημείο 5Α101. 

Μέοοο 2 - * ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ* 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαβάθμιση ελέγχου εξοπλισμού "ασφάλειας πληροφοριών*, *λογισμικού\ 

συστημάτων, *ηλεκτρονικών συναρμολογήσεων* που έχουν αναπτυχθεί ειδικά 
για εφαρμογές, βαθμιδών εξοπλισμού, ηλεκτρονιχών ολοκληρωμένων 
κυκλωμάτων, δομικών στοιχείων ή λειτουργιών καθορίζεται στην παρούσα 
κατηγορία ακόμη και αν αυτά αποτελούν δομικά στοιχεία ή “ηλεκτρονικές 
συναρμολογήσεις* έτερου εξοπλισμού. 

5Α2 Εξοπλισμός, Συναρμολογήσεις και Δομικά Στοιχεία 

5Α002 Συστήματα, εξοπλισμός, “ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις* που έχουν 

αναπτυχθεί ειδικά για εφαρμογές, βαθμίδες ή ολοκληρωμένα κυκλώματα για 'ασφάλεια 

πληροφοριών* ως εξής καθώς και άλλα ειδικά σχεδιασμένα δομικά στοιχεία για τον 
σκοπό αυτό: 

α. Που έχουν σχεδιασθεί ή έχουν τροποποιηθεί για *κρυπτογράφηση* με το να 
χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνικές εξασφαλίζοντας 'ασφάλεια πληροφοριών*. 

β. Που έχουν σχεδιασθεί ή τροποποιηθεί ώστε να εκτελούν λεπουργία κρυπτανάλυσης. 

γ. Που έχουν σχεδιασθεί ή τροποποιηθεί για "κρυπτογράφηση* με χρήση αναλογικών 
τεχνικών ώστε να εξασφαλισθεί η “ασφάλεια των πληροφοριών*. 
εκτός από: 

1. Εξοπλισμό που χρησιμοποιεί “σταθερό* ανακάτεμα (εοΓΟΓηΡΙι'θ) ζωνών συχνοτήτων που 
δεν υπερβαίνουν τις 8 ζώνες και στις οποίες οι αλλαγές γίνονται με συχνότητα όχι 
μεγαλύτερη από μια φορά το δευτερόλεπτο. 

2. Εξοπλισμό που χρησιμοποιεί 'σταθερό' ανακάτεμα ζωνών συχνοτήτων που 
υπερβαίνουν τις 8 ζώνες και στις οποίες οι αλλαγές γίνονται με συχνότητα όχι 
μεγαλύτερη από μια κάθε δέκα δευτερόλεπτα. 

3. Εξοπλισμό που χρησιμοποιεί 'σταθερή* μετακίνηση συχνοτήτων και στον οποίο οι 
αλλαγές γίνονται με συχνότητα όχι παραπάνω από μια φορά το δευτερόλεπτο. 

4. Εξοπλισμό τηλεομοιοτυπίας. 

5. Εξοπλισμό για ραδιοφωνικές μεταδόσεις περιορισμένου ακροατηρίου. 

6 . Τηλεοπτικό εξοπλισμό για πολιτική χρήση. 

δ. Που έχουν σχεδιασθεί ή τροποποιηθεί για να εξαλείφουν τις εκπομπές των 
πληροφοριακών σημάτων οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συλλογή 
πληροφοριών. 

ΣΗΜΕΙΩΣ Η: Το σημείο 5Α002.5. δεν αφορά εξοπλισμό που έχει ειδικά σχεδιασθεί για 

να εξαλείφει εκπομπές για λόγους ασφάλειας υγείας. 

ε. Που έχουν σχεδιασθεί ή τροποποιηθεί για να χρησιμοποιούν μεθόδους κρυπτογράφησης 
ώστε να παράγουν τους κώδικες διασκόρπισης για συστήματα "διασκορπισμένου 
φάσματος* ή τους κώδικες μεταπήδησης για συστήματα “μετακίνησης συχνοτήτων*. 

στ. Που έχουν σχεδιασθεί ή τροποποιηθεί για να παρέχουν επιβεβαιωμένη ή δυνατή να 
επιβεβαιωθεί ασφάλεια πολλαπλών βαθμιδών, ή απομόνωση του χρήστη σε επίπεδο που 
υπερβαίνει την τάξη Β2 των Κριτηρίων ΤΩ3Ε0 (Ττυείθά ΟοιτιρίΛβΓ βγείβτη ΕναΙυαίίοη 
ΟπίΘΓία - Κριτήρια Αξιολόγησης Ασφαλούς Συστήματος Υπολογιστή) ή αντίστοιχα. 
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ζ. Συστήματα τηλεπικοινωνιακών καλωδίων που έχουν σχεδιαστεί ή τροποποιηθεί και 
χρησιμοποιούν μηχανικό, ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό τρόπο για να ανιχνεύουν ανεπιθύμητη 
παρουσία. 

Το σημείο 5Α002 δεν αφορά; 

α. "Προσωπικές έξυπνες κάρτες* που χρησιμοποιούν ·κρυτττογραφία* που περιορίζονται 
να χρησιμοποιηθούν μόνο σε εξοπλισμό ή συστήματα, ως ακολούθως; 

1. Εξαιρούνται από τον έλεγχο βάσει του σημείου ΘΑΟΟΖγ.Ι. ως γ.6, 

2. Εξαιρούνται από τον έλεγχο βάσει του σημείου β., γ. ή ε. της παρούσας σημείωσης, 

3. α. Εξοπλισμός ελέγχου πρόσβασης, όπως είναι αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές, 

εκτυπωτές σημειωμάτων εοΐί εβΓνϊοθ ή τερματικά πωλήσεων, ο οποίος προστατεύει 
το συνθηματικό ή τους προσωπικούς αριθμούς αναγνώρισης (Ρ!Ν) ή παρόμοια 
δεδομένα με σκοπό να εμποδίσει την αντικανονική πρόσβαση στις διευκολύνσεις 
αλλά δεν έχει δυνατότητα κρυπτογράφησης δελτίου ή κειμένου, εκτός εάν αυτά 
σχετίζονται άμεσα με την προστασία του συνθηματικού ή των προσωπικών αριθμών 
αναγνώρισης· 

β. Εξοπλισμός ελέγχου γνησιότητας δεδομένων, ο οποίος υπολογίζει έναν κωδικό 
ελέγχου γνησιότητας (ΜΑΟ) ή ένα παρόμοιο αποτέλεσμα για να εξασφαλίσει ότι 
δεν έχει υπάρξει αλλοίωση του κειμένου ή για να αναγνωρίσει τους χρήστες, αλλά 
δεν έχει τη δυνατότητα κρυπτογράφησης δεδομένων, κειμένου ή άλλων μέσων 
εκτός από αυτά που χρειάζονται για τον έλεγχο της γνησιότητας, 
γ. Κρυπτογραφικός εξοπλισμός ειδικά σχεδιασμένος, κατασκευασμένος ή 
τροποποιημένος για να χρησιμοποιείται σε μηχανές τραπεζικών ή χρηματικών 
συναλλαγών, όπως είνα οι αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές, οι εκτυπωτές 
ενημερωτικών σημειωμέπων 8θ1ί εβινίσθ, τα τερματικά πωλήσεων ή ο εξοπλισμός 
για την κρυπτογράφηση των διατραπεζικών συναλλαγών που προορίζεται να 
χρησιμοποιηθεί μόνο σε τέτοιου είδους εφαρμογές· 
δ. Φορητά (προσωπικά) ή κινητά ραδιοτηλέφωνα για μη στρατιωτικές χρήσεις, π.χ. 
για χρήσεις στο πλαίσιο εμπορικών κυψελωτών συστημάτων ραδιοεπικοινωνιών, τα 
οποία περιλαμβάνουν κρυπτογράφηση· 

β. Εξοπλισμός που περιλαμβάνει ’καθορισμένες* τεχνικές συμπύκνωσης δεδομένων και 
κωδικοποίησης- 

γ. Εξοπλισμός λήψης ραδιομεταδόσεων, τηλεοπτικών προγραμμάτων με πληρωμή ή παρόμοιων 
τηλεοπτικών προγραμμάτων προοριζόμενων για για περιορισμένο ακροατήριο καταναλωτών, 
χωρίς ψηφιακή κρυπτογράφηση και όπου η ψηφιακή κρυπτογράφηση περιορίζεται στις 
διαχειριστικές λεπουργίες νίάθο και ευΡία- 

δ. Φορητά (προσωπικά) ή κινητά ραδιοτηλέφωνα για μη στρατιωτική χρήση, π.χ για χρήσεις στο 
πλαίσιο εμπορικών κυψελωτών συστημάτων ραδιοεπικοινωνιών, τα οποία περιλαμβάνουν 
κρυπτογράφηση, όταν φέρονται από τους χρήστες τους - 

ε. Λεπουργίες αποκρυπτογράφησης ειδικά σχεδιασμένες ώστε να εππρέπουν την παραγωγή 
•λογισμικού* με προστασία κστά της αντιγραφής εφόσον οι λεπουργίες αποκρυπτογράφησης 
δεν είναι προσπελάσιμες από τον χρήστη. 


5Β2 Εξοπλισμός δοκιμών, Επιθεώρησης και Παραγωγής 


5Β002 α. Εξοπλισμός που έχει ειδικά σχεδιασθεί για: 

1. Ανάπτυξη εξοπλισμού ή λεπουργιών που αναφέρονται στα σημεία 5Α002, 5Β002, 5Δ002 
ή 5Ε002, και όπου συμπεριλαμβάνεται εξοπλισμός μετρήσεων ή δοκιμών. 

Ζ Την παραγωγή εξοπλισμού ή λεπουργιών που καθορίζονται στα σημεία 5Α002, 5Β00Ζ 
5Δ002 ή 5Ε002, όπου συμπεριλαμβάνεται εξοπλισμός μετρήσεων, δοκιμών, επιδιόρθωσης 
ή παραγωγής. 

β. Εξοπλισμός μετρήσεων που έχει ειδικά σχεδιασθεί για να αξιολογεί και να επικυρώνει τις 
λεπουργίες “ασφάλειας πληροφοριών* που αναφέρονται στα σημεία 5Α002 ή 5Δ00Ζ 


5Γ2 Υλικά 


ΟΥΔΕΝ 
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5Δ002 


σ. "Λογισμικό* που έχει ειδικά σχεδιασθεί ή τροποποιηθεί για την 

"ανάπτυξη*, "παραγωγή* ή *χρήση* εξοπλισμού ή "λογισμικού" που αναφέρεται στα σημεία 
5Α002, 5Β002 ή 5Δ002. 


β. "Λογισμικό" που έχει ειδικά σχεδιασθεί ή τροποποιηθεί για να λειτουργεί με τεχνολογία του 
σημείου 5Ξ002. 


γ. Επί μέρους "λογισμικό" ως εξής: , . 

1. "Λογισμικό* που έχει τα χαρακτηριστικά ή εκτελεί τις λειτουργίες ή προσομοιώνει τις 
λεπουργίες του εξοπλισμού που αναφέρεται στα σημεία 5Α002 ή 5Β002. 

2. Άογισμικό για να παρέχει επικύρωση "λογισμικού" που αναφέρεται στο σημείο 5Δ002.γ.ΐ. 

3. "Λογισμικό" που έχει σχεδιασθεί ή τροποποιηθεί για να παρέχει προστασία από 
κακόβουλη βλάβη υπολογιστών, π.χ. από ιούς. 


5Ε2 Τεχνολογία 


5Ε002 "Τεχνολογία" σύμφωνα με την Γ ενική Τεχνολογική Σημείωση για την 

"ανάπτυξη", "παραγωγή" ή "χρήση" εξοπλισμού ή "λογισμικού" που αναφέρεται στα σημεία 

5Α002, 5Β002 ή 5Δ002. 


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6 - ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΕΪΖΕΡ 


6Α Εξοπλισμός, συγκροτήματα και δομικά μέρη 
6Α001 Ηχομετρικά συστήματα 

α. Συστήματα θαλάσσιων ηχομέτρων, εξοπλισμός ή ειδικώς σχεδιασμένα δομικά μέρη τους, ως 
εξής: 

1. Ενεργητικά συστήματα (πομποί ή πομποδέκτες), εξοπλισμός ή ειδικώς σχεδιασμένα δομικά 
μέρη τους, ως εξής: 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το σημείο 6Α001 .α.1. δεν υπάγει σε έλεγχο: 

α. Βαθύμετρα που λεπουργούν κατακορύφως κάτω από τη συσχευή και δεν 

περιλαμβάνουν λεπουργία σάρωσης υπερβαίνουσα ±10°, περιοριζόμενα στη μέτρηση 
του βάθους ύδατος, την απόσταση βυθισμένων ή θαμμένων αντικειμένων ή τον 
εντοπισμό κοπαδιών ψαριών, 
β. Ηχητικοί σηματοδότες 

1. Ηχητικοί σηματοδότες έκτακτης ανάγκης 

2. Σηματοδότες υποβρύχιων ηχοκυμάτων ειδικά σχεδιασμένοι για τον επανεντοπισμό 
ή την επιστροφή σε μια υποβρύχια θέση. 

α. Συστήματα βαθυμετρικής επισκόπησης ευρέων λωρίδων για την τοπογραφική 
αποτύπωση του θαλάσσιου βυθού: 

1. Σχεδιασμένα; 

α. Να λαμβάνουν μετρήσεις υπό γωνία υπερβαίνουσα τις 10“ από την κατακόρυφο· και 
β. Να μετρούν βάθη που υπερβαίνουν τα 600 πι κάτω από την επιφάνεια του ύδατος· και 

2. Σχεδιασμένα: , , . 

α. Να έχουν ενσωματωμένες πολλαπλές δέσμες, οποιαδήποτε από τις οποίες είναι κάτω 

των 2“· ή 

β. Να εξασφαλίζουν ακρίβεια δεδομένων ανώτερη του 0,5% του βάθους ύδατος στο 
πλάτος της λωρίδας, ως μέσου όρου των μεμονωμένων μετρήσεων στη λωρίδα αυτή* 

β. Συστήματα ανίχνευσης ή εντοπισμού αντικειμένων με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 

1 . Συχνότητα εκπομπής κάτω των 10 ΚΗζ· 

2 Ηχοστάθμη πίεσης υπερβαίνουσα τα 224 άΡ (τιμή αναφοράς 1 ΓπιστορΗδεαΙ σε 
απόσταση 1 γτί) για εξοπλισμό λειτουργικής συχνότητας στη ζώνη συχνοτήτων από 
10 ΚΗζ έως και τα 24 ΚΗζ - 
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3. Ηχοστάθμη πίεσης υπερβαίνουσα τα 235 άβ (τιμή αναφοράς 1 ΓηίοΓοραεααΙ οε 
απόσταση 1 γπ} για εξοπλισμό λεπουργικής συχνότητας στη ζώνη συχνοτήτων 
μεταξύ 24 ΚΗζ έως 30 ΚΗζ' 

4. Σχηματίζουν δέσμες κάτω της 1° σε οποιοδήποτε άξονα και έχουν λειτουργική 
συχνότητα κάτω των 100 ΚΗζ* 

5. Εχουν μελετηθεί για να αντέχουν πιέσεις, υπό συνθήκες ομαλής λειτουργίας, σε 
βάθη υπερβαίνοντα τα 1.000 τη και που έχουν μορφοτροπείς: 

α. Με δυναμική αντιστάθμιση έναντι πίεσης· ή 

β. 'Εχουν ενσωματωμένο στοιχείο μορφοτροπής διαφορετικό από ζιρχσνικό- 
τπανικό άλας μολύβδου· ή 

6. Είναι μελετημένα για να παρέχουν καθαρή εικόνα από αποστάσεις άνω των 5120πν 

γ. Ηχοπροβολείς, συμεριβαλαμβανομένων μορφοτροπέων, στους οποίους είναι 
ενσωματωμένα πιεζοηλεκτρικά, μαγνητοπεριοριστικά, ηλεκτροπεριοριστικά, 
ηλεκτροδυναμικά ή υδραυλικά στοιχεία που λειτουργούν μεμονωμένως ή με επί 
τούτου μελετημένο συνδυασμό, με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 

ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ : 1. Οι συνθήκες ελέγχου ηχοπροβολέων, συμπεριλαμβανομένων των 
μορφοτροπέων, που είναι ειδικώς μελετημένοι για άλλο εξοπλισμό, 
υπαγορεύουν από τις συνθήκες ελέγχου του άλλου εξοπλισμού. 

2. Το σημείο 6Α001.α.1.γ. δεν προδιαγράφει ηλεκτρονικές πηγές που 
κατευθύνουν τον ήχο μόνο κστακορύφως, ή μηχανικές πηγές (πχ 
αεριοβόλο ή κρουστικό ατμοβόλο) ή χημικές πηγές (πχ εκρηκτικά). 

1. Στιγμιαία πυκνότητα ακτινοβολούμενης ηχητικής ισχύος υπερβαίνουσα τα 0,01 
πτνν/πιπιί/Ηζ για συσκευές λεσουργαύσες σε συχνότητες κάτω των 10 ΚΗζ· 

2. Συνεχής πυκνότητα ακτινοβολούμενης ηχητικής ισχύος υπερβαίνουσα τα 0,001 
τπνν/πΐιτμ/Ηζ για συσκευές λειτουργούσες σε συχνότητες κάτω των 10ΚΗζ· 

Τεννικέο παρατηρήσεις : Η πυκνότητα ηχητικής ισχύος λαμβάνεται διαιρώντας την 
ηχητική ισχύ εξόδου με το γινόμενο της ακτινοβολοόσας επιφάνειας επί την συχνότητα 
λειτουργίας. 

3. Μελετημένα για να αντέχουν πίεση, υπό ομαλές συνθήκες λειτουργίας, σε βάθη άνω 
των 1000 πτ ή 

4. Καταστολή πλευρικού λωβού υπερβαίνουσα τα 22 άβ· 

δ. Ηχητικά συστήματα, εξοπλισμός και ειδικώς σχεδιασμένα δομικά μέρη για την 
εξακρίβωση της θέσης πλοίων επιφάνειας ή υποβρυχίων σκαφών, τα οποία είναι 
μελετημένα: 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στο σημείο 6Α001.α.1 .δ. περιλαμβάνεται εξοπλισμός που χρησιμοποιεί 

ισοφασιχή ·επεξεργασία σήματος 1 μεταξύ δύο ή περισσοτέρων 
σημαντήρων και του υδροφώνου που είναι τοποθετημένο στο πλοίο 
επιφάνειας ή το υποβρύχιο σκάφος, ή που είναι ικανός να διορθώνει 
αυτομάτως σφάλματα μετάδοσης με την ταχύτητα του ήχου για τον 
υπολογισμό ενός στίγματος. 

1. Να λειτουργούν σε εμβέλεια υπερβαίνουσα τα 1000 πι με ακρίβεια εντοπισμού κάτω 
των 10 πη γγπ 5 (μέση τετραγωνική ρίζα), για μετρήσεις σε απόσταση 1000 πν ή 

2. Να αντέχουν πιέσεις σε βάθη υπερβαίνοντα τα 1000 πν 

2. Παθητικά συστήματα (λήψης, είτε σχετίζονται είτε όχι - στη συνήθη εφαρμογή τους - με 
χωριστό ενεργητικό εξοπλισμό), εξοπλισμός, ή ειδικώς σχεδιασμένα δομικά μέρη τους, ως 
εξής· 

α. Υδρόφωνα (μορφοτροπείς) με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. Που έχουν ενσωματωμένους συνεχείς εύκαμπτους αισθητήρες ή συγκροτήματα 
διακεκριμένων αισθητηρίων στοιχείων διαμέτρου ή μήκους μικρότερου από 20 γπγπ και 
με διαχωρισμό μεταξύ στοιχείων μικρότερο από 20 πίπτ 

2. Που έχουν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα αισθητήρια στοιχεία: 
α. Οπτικές ίνες· 

β. Πιεζοηλεκτρικά πολυμερή· ή 
γ. Εύκαμπτα πιεζοηλεκτρικά κεραμικά υλικά· 

3. Ευαισθησία υδροφώνων ανώτερη των -180 άό σε οποιοδήποτε βάφος χωρίς 
αντιστάθμιση επιταχύνσεως· 

4. Οταν είναι μελετημένα να λειτουργούν σε βάθη που δεν υπερβαίνουν τα 35 πι, 
ευαισθησία υδροφώνων ανώτερη των 

-186 άά με αντιστάθμιση εππάχυνσης- 
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5. Οταν είναι μελετημένα για ομαλές συνθήκες λεπΌυργίας σε βάθη υπερβαίνοντα τα 35 
γπ, ευαισθησία υδροφώνων ανώτερη των -192 ά!ο με αντιστάθμιση επιτάχυνσης- 

6. 'Οταν είναι μελετημένα για ομαλές συνθήκες λειτουργίας σε βάθη υπερβαίνοντα τα 
100 γπ, ευαισθησία υδροφώνων ανώτερη των -204 ΰΡ- ή 

7. Είναι μελετημένα για λειτουργία σε βάθη υπερβαίνοντα τα 1000 πν 

Τεχνικές παρατηρήσεις : Ως ευαισθησία υδροφώνων ορίζεται το εικοσαπλάσιο του 
δεκαδικού λογαρίθμου του λόγου της ενεργού τάσεως εξόδου ως προς τιμή 
αναφοράς 1 V ππε, όταν ο υδροφωνικός αισθητήρας, χωρίς προενισχυτή, τοποθετείται 
σε επίπεδο πεδίο ηχητικών κυμάτων με ενεργό τιμή πιέσεως 1 πιιαοραδοαί. Για 
παράδειγμα, ένα υδρόφωνο των -160 ΡΡ {τιμή αναφοράς 1 V ανά σιίοΓοραεο&Ι) θα 
απέδιδε τάση εξόδου 10"® V σε ένα τέτοιο πεδίο, ενώ ένα υδρόφωνο ευαισθησίας -180 ΡΡ 
θα απέδιδε έξοδο μόνο ΙΟ - ® V. Τοιουτοτρόπως, τα -160 ΡΡ είναι καλύτερα από τα - 
180 ΡΡ. 

β. Ρυμουλκούμενες συστοιχίες ηχητικών υδροφώνων με τα ακόλουθα: 

1. Ομάδα υδροφώνων με βήμα μικρότερο από 12,5 πν 

2. Ομάδα υδροφώνων με βήμα τουλάχιστον 12,5 γπ αλλά μικρότερο από 25 πι και 
σχεδιασμένων ή ικανών να τροποποιηθούν ώστε να λειτουργούν σε βάθη 
υπερβαίνοντα τα 35 πν ή 

Τεχνικές παοατπρήσεις : Η φράση "ικανά να τροποποιηθούν* στο σημείο 6Α001.α.Ζβ.2. 
σημαίνει να υπάρχει πρόβλεψη για αλλαγή της συρμάτωσης ή των διασυνδέσεων 
ώστε να μεταβληθεί το βήμα μεταξύ των υδροφώνων της ομάδας ή τα όρια του 
βάθους λεπουργίας. Οι προβλέψεις αυτές είναι: εφεδρική συρμάτωση υπερβαίνουσα 
ποσοστό 10% του αριθμού των αγωγών, εξαρτήματα ρύθμισης του βήματος μεταξύ 
των υδροφώνων της ομάδας ή εσωτερικές συσκευές περιορισμού του βάθους που να 
είναι ρυθμίσιμες ή να ελέγχουν περισσότερες από μια ομάδα υδροφώνων. 

3. Ομάδα υδροφώνων με βήμα 25 ππ και άνω και μελετημένα για να λεπουργούν σε 
βάθη άνω των 100 πν 

4 Αισθητήρες πορείας υπαγόμενοι στο σημείο 6Α001,α.2.δ: 

5. Μη μεταλλικά μέλη ή ενισχυμένες κατά το διαμήκη άξονα εύκαμπτοι στοιχειοσωλήνες- 

6. Συναρμολογημένη συστοιχία διαμέτρου μικρότερης των 40 πιπτ 

7. Πολυπλεκτικά σήματα ομάδας υδροφώνων- ή 

8. Χαρακτηριστικά υδροφώνων προδιαγραφόμενα στο σημείο 6Α001.α.2.α.· 

γ. Εξολισμός επεξεργασίας, ειδικώς σχεδιασμένος για ρυμουλκούμενες συστοιχίες 
ηχητικών υδροφώνων, με εκάτερο των εξής: 

1. Ταχεία ανάλυση κατά Εουτίβτ ή άλλο μετασχηματισμό τουλάχιστον 1.024 σύνθετων 
σημείων σε χρονικό διάστημα μικρότερο από 20 πιε χωρίς "δυνατότητα 
προγραμματισμού προσπελάσιμη από το χρήστη 1 · ή 

2. Επεξεργασία και συσχέτιση σε κλίμακα χρόνου ή συχνοτήτων, συμπεριλαμβανομένης 
φαομστικής ανάλυσης, διόδου από ψηφιακό φίλτρο και διαμόρφωσης σε δέσμη με τη 
χρήση ταχείας ανάλυσης κατά Εουπβτ ή άλλων μετασχηματισμών ή διεργασιών με 
•δυνατότητα προγραμματισμού προσπελάσιμη από το χρήστη* - 

δ. Αισθητήρες πορεία με ακρίβεια ±0,5° και που είναι: 

1. Μελετημένοι ώστε να ενσωματώνονται εντός της εύκαμπτης συστοιχίας και να 
λεπουργούν σε βάθη άνω των 35πι ή που διαθέτουν μια ρυθμιζόμενη ή 
□ντικσταστάσιμη αισθητήρια διάταξη ώστε να λεπουργούν σε βάθη άνω των 35πι 

2. Μελετημένοι ώστε να τοποθετούνται επί της εύκαμπτης συστοιχίας και που διαθέτουν 
αισθητήρια διάταξη ικανή να λεπουργεί στρεφόμενη κατά 360° και σε βάθη άνω των 
35 γπ·. 

β. Χερσαία γεώφωνα ικανά να μετατραπούν για χρήση σε θαλάσσια συστήματα, εξοπλισμός ή 
ειδικώς σχεδιασμένα δομικά μέρη προδιαγραφόμενα στο σημείο 6Α001.α.2.α. · 
γ. Εξοπλισμός ηχοβολιστικού δρομομέτρου με συσχετισμό ταχύτητας σχεδιασμένος για να 
μετρά την οριζόντια ταχύτητα του μεταφέροντος τον εξοπλισμό μέσου σχετικώς προς το 
θαλάσσιο βυθό σε αποστάσεις μεταξύ μεταφορικού μέσου και θαλάσσιου βυθού άνω των 
500 οι. 

6Α002 Οπτικοί αισθητήρες 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ 6Α102. 

α. Οπτικοί ανιχνευτές, ως εξής: 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το σημείο 6Α002.α. δεν υπάγει σε έλεγχο φωτοευαίσθητες συσκευές 
γερμανίου ή πυρπίου- 
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1. 1 Κατάλληλο για διαστημική χρήση* ηλεκτρονικοί ανιχνευτές, με οποιοδήποτε από τα εξής 
χαρακτηριστικά* 

α. 1. Απόκριση αιχμής σε μήκος κύματος βραχύτερο των 300 ηπν και 

2. Απόκριση μικρότερη από 0,1 % σχετικώς προς την απόκριση αιχμής σε μήκος 
κύματος άνω των 400 ηπν 

β. 1. Απόκριση αιχμής σε μήκος κύματος κλίμακας άνω των 900 πγπ και μέχρι 1.200 ηπν 


2, 'Σταθερά χρόνου* απόκρισης το πολύ 95 ηε - ή 
γ. Απόκριση αιχμής σε μήκος κύματος κλίμακας άνω των 1.200 ηιπ και μέχρι 30 000 ηπν 
Λυχνίες προβολής εντονότερων εικόνων και ειδικώς σχεδιασμένα δομικά μέρη τους, ως 
έξης. 

α Λυχνίες προβολής εντονότερων εικόνων που ανταποκρίνονται σε όλα τα κατωτέρω: 

1. Απόκριση αιχμής σε μήκη κύματος κλίμακας άνω των 400 ηπι και μέχρι 1.050 ππν 

2. Πλάκα μικροδιαύλου για ηλεκτρονική ενίσχυση εικόνας με βήμα οπών (διάστημα από 
κέντρο σε κέντρο) μικρότερο από 25 μικρόμετρα - και 

3. α. Φωτοκάθοδο 8-20, 3-25 ή πολυαλκαλίων ■ ή 
β. Φωτοκάθοδο βαΑ3 ή ΟεΙηΑε' 

β. Ειδικώς σχεδιασμένα δομικά μέρη, ως εξής: 

1. Αναστροφείς εικόνων με οπτικές ίνες* 

2. Πλάκες μικροδιαυλων με τα εξής χαρακτηριστικά* 

α. Τουλάχιστον 15.000 κοίλους αυλούς ανά πλάκα - και 

β. Βήμα οπών (διάστημα από κέντρο σε κέντρο) κάτω των 25 μικρομέτρων 

3. Φωτοκάθοδοι 03Αε ή 03ΐπΑ$· ρ 


3. Μη ^κατάλληλες για διαστημική χρήση* συστοιχίες εστιακού επιπέδου, που έχουν 
οποιοδήποτε από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

Τεχνικές τταρ.ατπρήσεις : Γραμμικές ή διδιάστατες πσλυστοιχειακές συστοιχίες 

αναφερόμενες ως *συσΓθΐχίες εστιακού επιπέδου* 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ; 1. Στο σημείο 6Α002.α.3. περιλαμβάνονται φωτοαγώγιμες και φωτοβολταϊκές 
συστοιχίες. 

2. Το σημείο 6Α002.α.3. δεν προδιαγράφει συστοιχίες εστιακού επιπέδου με 
πυρίτιο, πολυστοιχειακές (μέχρι και 16 στοιχείων) εγκιβωτισμένες 
φωτοαγώγιμες κυψέλες ή πυροηλεκτρικούς ανιχνευτές που 
χρησιμοποιούν κάποιο από τα εξής: 
α. θειούχο μόλυβδο* 
β. Θειική τριγλυκίνη και παραλλαγές* 
γ. Τιτανικό μόλυβδο-λανθάνιο-ζιρκόνιο και παραλλαγές - 
δ. Τανταλικό λίθιο - 

ε. Φθοριούχο πολυβινυλίδιο και παραλλαγές - 
στ. Νιοβικό στροντιοβάριο και παραλλαγές - και 
ζ. Σελινιούχο μόλυβδο. 


α. 1. Μεμονωμένα στοιχεία με απόκριση αιχμής σε κλίμακα μήκους κύματος υπερβαίνουσα 
τα 900 ο γη και μέχρι 1050 ηπν και 
2. 'Σταθερά χρόνου* απόκρισης μικρότερη από 0,5 ηε - 
β. 1. Μεμονωμένα στοιχεία με απόκριση αιχμής σε κλίμακα μήκους κύματος άνω των 1050 
ππτ και μέχρι 1200 ηπν και 
2. 'Σταθερά χρόνου* απόκρισης το πολύ 95 ηε - ή 
γ. Μεμονωμένα στοιχεία με απόκριση αιχμής σε κλίμακα μήκους κύματος άνω των 1200 πππ 
και μέχρι 30000 ππν 


4. Μη 'κστάλληλες για διαστημική χρήση* μονοστοιχειακές ή πολύ στοιχειακές άνευ εστιακού 
επιπέδου ημιαγωγοί φωτοδίοδοι ημιαγωγών ή φωτοκρυσταλλοτρίοδοι ανταποκρινόμενες στα 
εξής: 

α. Απόκριση αιχμής σε μήκος κύματος άνω των 1200 ηπν αλλά όχι άνω των 30 ητη, και 
β. 'Σταθερά χρόνου* απόκρισης το πολύ 0,5 ηε - 

β, Αισθητήρες πολυφασματικής απεικόνισης* σχεδιασμένοι για εφαρμογές τηλεπισκόπησης, που 
παρουσιάζουν κάποιο από τα εξής χαρακτηριστικά: 

1. Στιγμιαίο οπτικό πεδίο (ΙΡΟ\/) μικρότερο από 200 μικροακτίνια (μΓ3ά) - ή 

2. Έχουν προδιαγράφει για να λειτουργούν σε κλίμακα μήκους κύματος άνω των 400 πγπ 
μέχρι 30000 ππν και 

α. Παρέχουν έξοδο δεδομένων απεικόνισης σε ψηφιακή μορφή - και 
β. 1. ΕίναΓκατάλληλα για διαστημική χρήση*· ή 



7734 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


2 . 

Υ· 


'Εγουν μελετηθεί για αεροφερόμενη λειτουργία και χρησιμοποιούν σύστημα 
διαφορετικό από ανιχνευτές πυριτίου και έχουν ΙΕΟν κάτω των 2.5 πτιϋίΓαάίαηε' 

Εξοπλισμός απεικόνισης άμεσης όψης που λεπσυργεί στο ορατό και υπέρυθρο φάσμα 

φωτός και περιλαμβάνει κάποιο από τα ακόλουθα: _ 

1 Είτε λυχνίες ενίσχυσης εικόνων προδιαγραφόμενες στο σημείο 6Α002.α,2. · η 

2 “Συστοιχίες εστιακού επιπέδου* προδιαγραφόμενες στο σημείο 6Α002.α.3. · 

Τεγνικέο παραττιοάσειο : η έκφραση “άμεση όψη* αφορά εξοπλισμό απεικόνισης που 
λεπουργεί στο ορατό ή υπέρυθρο φάσμα φωτός και παρουσιάζει οπτική εικόνα σε ■ 
ανθρώπινο παρατηρητή, χωρίς να μετατρέπει την εικόνα σε ηλεκτρονικό σήμα για 
τηλεοπτική παρουσίαση και που δεν μπορεί να καταγράψει ή αποθηκευσει την εικόνα κατά 
τρόπο φωτογραφικό, ηλεκτρονικό ή οποιοδήποτε άλλο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο σημείο ΘΑΟΟΖγ. δεν προδιαγράφεται ο ακόλουθος εξοπλισμός που 

-περιλαμβάνει είδη διαφορετικά από φωτοκαθόδους ΩαΑε ή βαΙηΑε: 

α. Συστήματα συναγερμού κατά των εισχωρούντων καταχρηστικώς σε 
βιομηχανίες ή οικίες, συστήματα ελέγχου κυκλοφορίας ή βιομηχανικών 
κινήσεων ή συστήματα καταμέτρησης· 
β. Ιατρικός εξοπλισμός- , _ , , , 

γ. Βιομηχανικός εξοπλισμός χρησιμοποιούμενος για επιθεώρηση, διαλογή ή 
ανάλυση ιδιοτήτων των υλικών 
δ. Ανιχνευτές φλόγας για βιομηχανικούς κλιβάνους- 
ε. Εξοπλισμός ειδικώς σχεδιασμένος για εργαστηριακή χρήση. 


δ. 


Ειδικά βοηθητικά δομικά μέρη για οπτικούς αισθητήρες, ως έξης: 

1. ’Κστάλληλοι για διαστημική χρήση* κρυογενείς ψύκτες· 

2 Μη “κατάλληλοι για διαστημική χρήση* κρυογενείς ψύκτες με ψυκτική πηγή ως εξής: 
α. Κλειστού κύκλου με καθορισμένο μέσο χρόνο έως το σφάλμα (ΜΤΤΡ), ή μέσο χρόνο 
μεταξύ σφαλμάτων (ΜΤΒΡ), άνω των 2500 ωρών 
β. Αυτορυθμιζόμενοι μινι-ψύκτες ϋουΙε-ΤίιΟΓπεοη (νΓΤ), με εξωτερική διάμετρο μικρότερη απο 


8 ΓΠΓΠ' 

Οπτικές αισθητήριες ίνες: τ , , , Λ 

α. Ειδικώς κατασκευασμένες μέσω επέμβασης στη σύνθεση ή στη δομή, ή τροποποιημένες 
με επίστρωση, ώστε να καταστούν ευαίσθητες στον ήχο, τη θερμότητα, την αδράνεια, 
τον ηλεκτρομαγνητισμό ή την πυρηνική ακτινοβολία- ή , 

β. Δομικώς τροποποιημένες ώστε να παρουσιάζουν "μήκος διακροτήμστος' κάτω των 50 
γπγπ (υψηλής διδιάθλασης). 


6Α003 Μηχανές κινηματογράφησης 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ 6Α203, 

α Μηχανές κινηματογράφησης στο πλαίσιο-εξοπλισμού με όργανα, ως εξής: 

1. Μηχανές κινηματογραφικής λήψης υψηλής ταχύτητας που χρησιμοποιούν οποιοδήποτε 
μέγεθος φιλμ από 8 γππτ έως και 16 πιπτ, στις οποίες το κινηματογραφικό φιλμ 
προωθείται συνεχώς σε όλη τη διάρκεια της λήψης και που είναι ικανές να αποτυπωνουν 
με ρυθμούς άνω των 13150 εικόνων ανά δευτερόλεπτο- 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στο σημείο 6Α003,α,1. δεν υπάγονται σε έλεγχο μηχανές 

κινηματογραφικών λήψεων για συνήθεις ειρηνικούς σκοπούς. 

2. Μηχανικής λεπουργίας κινηματογραφικές μηχανές υψηλής ταχύτητας, στις οποίες δεν 
μετακινείται το φιλμ, ικανές να αποτυπώνουν με ρυθμούς άνω του 1000000 εικόνων ανά 
δευτερόλεπτο για το πλήρες ύψος της εικόνας φιλμ των 35 γπγπ ή με αναλογικώς 
υψηλότερους ρυθμούς για εικόνες μικρότερου ύψους ή με αναλογικώς κατώτερους 
ρυθμούς για εικόνες μεγαλύτερου ύψους- 

3. Μηχανικής ή ηλεκτρονικής λεπουργίας κινηματογραφικές μηχανές συνεχούς εικόνας, με 
ταχύτητες γραφής άνω των 10 πιπτ ανά ητδ 1 

4. Ηλεκτρονικής λεπουργίας μηχανές αποτύπωσης εικόνων, ταχύτητας άνω του 1000000 
εικόνων ανά δευτερόλεπτο- 

5. Ηλεκτρονικής λεπουργίας κινηματογραφικές μηχανές με: 

α. Ταχύτητα ηλεκτρονικού διαφράγματος (ικανότητα προσπέλασης στην πύλη) κάτω του 1 
- ΓΠ5 ανά πλήρη εικόνα- και 

β. Χρόνο ανάλωσης που εππρέπει ρυθμό αποτύπωσης εικόνων άνω των 125 πλήρων 
εικόνων ανά δευτερόλεπτο - 

β. Μηχανές απεικόνισης ως εξής: 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο σημείο 6Α003.β. δεν υπάγονται σε έλεγχο μηχανές τηλεοπτικών ή 
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οπτικοακουσπκών λήψεων ειδικώς σχεδιασμένες για τηλεοπτικές μεταδόσεις. 
Μηχανές μαγνητοσκόπησης εμπεριέχουσες αισθητήρες στερεός κατάστασης με κάποιο 
από τα εξής χαρακτηριστικά· 

α. Ανω των 4 X 10 ε “ενεργά εικονοκύτταρα" ανά συστοιχία στερεάς κατάστασης για 
μηχανές μονοχρωματικής (μαυρόασπρης) λήψης· 
β. Ανω των 4 X 10 δ “ενεργά εικονοκύτταρα* ανά συστοιχία στερεάς κατάστασης για 
μηχανές έγχρωμης λήψης εμπεριέχουσες τρεις συστοιχίες στερεάς κατάστασης- ή 
γ. Ανω των 12 X ΙΟ 4 “ενεργά εικονοκύτταρα* για μηχανές έγχρωμης λήψης που 
εμπεριέχουν μια μόνο συστοιχία στερεάς κατάστασης· 

Μηχανές σάρωσης και συστήματα μηχανών σάρωσης: 

α. Εμπεριέχουσες συστοιχίες γραμμικής ανίχνευσης με άνω των 8192 στοιχεία ανά 
συστοιχία και 

β. Διαθέτουσες μηχανική σάρωση προς τη μια κατεύθυνση· 

Εμπεριέχουσες ενισχυτέή εικόνας προδιαγραφόμενους στο σημείο 6Α002.α.2.α. · 
Εμπεριέχουσες συστοιχίες εστιακού επιπέδου προδιαγραφόμενες στο σημείο 6Α002.α.3.' 


ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για κινηματογραφικές μηχανές ειδικώς σχεδιασμένες ή τροποποιημένες για 
υποβρύχια χρήση, βλέπε σημεία 8Α002.δ. και 8Α002.ε. 


6Α004 Οπτικά συστήματα 

α. Οπτικά κάτοπτρα (ανακλαστικές διατάξεις), ως εξής: 

1. “Παραμορφώσιμα κάτοπτρα* με συνεχείς ή πολυστοιχειακές επιφάνειες και ειδικώς 
σχεδιασμένα δομικά μέρη τους, ικανά να μεταθέτουν δυναμιχώς τμήματα επιφάνειας του 
κατόπτρου με ρυθμούς άνω των 100 Ηζ· 

2. Μονολιθικά κάτοπτρα ελαφρού βάρους με μέση “ισοδύναμη πυκνότητα* κάτω των 30 
Ι< 9 /γπ 2 και συνολικό βάρος άνω των 10 Κς' 

3. Ελαφρού βάρους “σύνθετης κατασκευής* ή από αφρό συγκροτήματα καθρεπτών με μέση 
“ισοδύναμη πυκνότητα* κάτω των 30 Κο/γπ 2 και ολικού βάρους άνω των 2 Ι<9' 

4. Κάτοπτρα καθοδήγησης δεσμών με διάμετρο ή μήκος μείζονος άξονος άνω των 100 πιπι 
που διατηρούν επιπεδότητα λ/2 ή καλύτερη (λ= 633 ηπι) και με εύρος ζώνης του 
συστήματος ελέγχου άνω των ΙΟΟΗζ - 

β. Δομικά μέρη οπτικών συστημάτων κατασκευασμένα από σεληνιούχο ψευδάργυρο (Ζγί$θ) ή 
θειούχο ψευδάργυρο (Ζπ5), με εκπομπή σε κλίμακα μήκους κύματος άνω των 3000 ηπ> και 
μέχρι 25000 πγπ, τα οποία: 

1. Είτε έχουν όγκο άνω των 100 επί 3 · ή 

2. Εχουν διάμετρο ή μήκος μείζονος άξονος άνω των 80 γπγπ και πάχος (βάθος) άνω των 20 
ηηπν 

γ. “Κατάλληλα για διαστημική χρήση" δομικά μέρη οπτικών συστημάτων, ως εξής: 

1. Ελαφρού βάρους έως κάτω του 20% “ισοδύναμης πυκνότητας* συγκρινόμενο προς 
συμπαγές ακατέργαστο τεμάχιο του ίδιου ανοίγματος οπτικού οργάνου και βάρους· 

2. Υποστρώματα, υποστρώματα με επιφανειακές επικαλύψεις (μονής ή πολλών στρώσεων, 
μεταλλικής ή διηλεκτρικής, αγώγιμης, ημιαγώγιμης ή μονωτικής) ή με προστατευτικά 
υμένια· 

3. Τμήματα ή συγκροτήματα κατόπτρων σχεδιασμένα για να συναρμολογηθούν στο διάστημα 
σε οπτικό σύστημα με άνοιγμα συλλογής ισοδύναμο τουλάχιστον προς μεμονωμένο οπτικό 
σύστημα διαμέτρου 1 μέτρου· 

4. Κατασκευασμένα από “σύνθετα· υλικά με συντελεστή γραμμικής θερμικής διαστολής το 
πολύ ίσο προς 5X10·° προς οποιαδήποτε κατεύθυνση συντεταγμένων 

δ. Οπτικά φίλτρα, ως εξής: 

1. Για μήκη κύματος μεγαλύτερα των 250 πγπ, συγκείμενα εξ οπτικών επικαλύψεων πολλαπλών 
στρώσεων, των οποίων: 

α. Είτε τα εύρη ζωνών συχνοτήτων είναι το πολύ ίσα προς 1 πγτι Πλήρους Εύρους Ημίσειας 
Πυκνότητας (Π/ΥΗΙ) και η μετάδοση αιχμής ανέρχεται τουλάχιστον σε 90% ■ είτε 
β. Τα εύρη ζωνών συχνοτήτων είναι το πολύ ίσα προς 0,1 ηπι ΡΥ/ΗΙ και η μετάδοση αιχμής 
τουλάχιστον 50%· 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το σημείο 6Α004.δ.1. δεν υπάγει σε έλεγχο οπτικά φίλτρα με σταθερά κενά 

αέρος ή φίλτρα τύπου Ι_γο(. 
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2. Για μήκη κύματος μεγαλύτερα από 250 πγπ, ανταποκρινόμενα στα εξής: 
α. Συντονίσιμα σε φασματική κλίμακα τουλάχιστον 500 πγπ * 

β. Στιγμιαία οπτικώς ζωνοπερατά το πολύ 1,25 πγπ · 

γ. Επανατάξιμαυ μήκους κύματος μέχρι 0,1 πιε με ακρίβεια ανώτερη του 1 πγπ εντός της 
συντονίσιμης φασματικής κλίμακας· και 
δ. Ενιαία μετάδοση αιχμής τουλάχιστον 91%· 

3. Μεταγωγείς οπτικής θάμβωσης (φίλτρα) με οπτικό πεδίο εύρους τουλάχιστον 30° και χρόνο 
απόκρισης το πολύ ίσο προς 1 ηε - 

ε. Εξοπλισμός οπτικού ελέγχου, ως εξής: 

1. Ειδικώς σχεδιασμένος για να διατηρεί την εικόνα της επιφάνειας ή τον προσανατολισμό των 
■κατάλληλων για διαστημική χρήση* δομικών μερών που προδιαγράφονται στο σημείο 
6Α004.γ.1. ή 3. · 

2. Που διαθέτει εύρη ζώνης για καθοδήγηση, ιχνηλασία, σταθεροποίηση ή ευθυγράμμιση 
αντηχείου τουλάχιστον ίσα προς ΙΟΟΗζ και ακρίβεια καλύτερη από 10 μικροακτίνια· 

3. Αναρτήρες συστήματος καρντάν με μέγιστη απόκλιση άνω των 5°, εύρος ζώνης 
συχνοτήτων τουλάχιστον 100 Ηζ και τα οποία είτε; 

α. 1. Εχουν διάμετρο ή μήκος μείζονας άξονος άνω των 0,15 ιπ και μέχρι 1 πτ 

2. Είναι ικανά για γωνιακές εππαχύνσεις άνω των 2 ακτινίων/5 · και 

3. Παρουσιάζουν σφάλματα γωνιακής σκόπευσης το πολύ ίσα προς 200 μικροακτίνια· 

είτε 

β. 1. Έχουν διάμετρο ή μήκος μείζονος άξονος άνω του Ιπτ ^ 

2. Είναι ικανά για γωνιακές εππαχύνσεις άνω των 0,5 ακτινίων/5 * και 

3. Παρουσιάζουν σφάλματα γωνιακής σκόπευσης το πολύ ίσα προς 200 μικροακτίνια· 

4. Είναι ειδικώς σχεδιασμένα για να διατηρούν την ευθυγράμμιση κατοπτρικών 
συστημάτων με συγχρονισμένες συστοιχίες ή συγχρονισμένους τομείς κστόπτρων 
που αποτελούνται από κάτοπτρα με τομέα διαμέτρου ή μήκους μείζονος άξονα 
τουλάχιστον 1 πν 

στ. καλώδιο Ίνών φθορίου*, ή οπτικές ίνες για τον ίδιο σκοπό, με απόσβεση μικρότερη από 4 
άά/Κπι στην κλίμακα μήκους κύματος άνω των 1000 ηπι και μέχρι 3000 ηπι. 


6Α005 'Λέΐζερ*, δομικά μέρη και οπτικός εξοπλισμός, ως εξής: 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ 6Α205. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Τα παλμικά 'λέΤζερ* περιλαμβάνουν εκείνα που οδεύουν υπό τύπο συνεχούς 
“ κύματος (ΟνΥ) με υπερτιθέμενους παλμούς. 

2. τα διεγειρόμενα με παλμούς 'λέΐζερ* περιλαμβάνουν εκείνα που οδεύουν 
κατά συνεχώς διεγειρόμενο τρόπο με υπερτιθέμενη διέγερση με παλμούς. 

3. Οι συνθήκες υπαγωγής σε έλεγχο των 'Λέΐζερ* Παπιαπ υπαγορεύονται από 
τις παραμέτρους των “λέιζερ* της πηγής άντλησης. Τα 'λέΐζερ* της πηγής 
άντλησης δύνανται να είναι οποιαδήποτε από τα κατωτέρω περιγραφόμενα 
•λέιζερ*. 

α. 'Λέΐζερ· αερίου, ως εξής: 

1. “Λέΐζερ' διηγερμένου διατομικού μορίου που παρουσιάζει οποιαδήποτε από τα εξής 
χαρακτηριστικά; 

α. Μήκος κύματος εξόδου το πολύ Ιση προς 150 ηπι και: 

1. Ενέργεια εξόδου άνω των 50 πιύ ανά παλμό' ή 

2. Μέση ή ονν ισχύ εξόδου άνω του 1 ΥΥ' 

β. Μήκος κύματος εξόδου άνω των 150 ηπι και μέχρι 190 ηπι και· 

1. Ενέργεια εξόδου άνω του 1,5 ϋ ανά παλμό· ή 

2. Μέση ή ΟΥΥ ισχύ εξόδου άνω των 120 ΥΥ· 

γ. Μήκος κύματος εξόδου άνω των 190 πγπ και μέχρι 360 ηπι και· 

1. Ενέργεια εξόδου άνω των 10 ϋ ανά παλμό· ή 

2. Μέση ή ΟΥΥ ισχύ εξόδου άνω των 500 ΥΥ· 
δ. Μήκος κύματος εξόδου άνω των 360 ηπι και: 

1. Ενέργεια εξόδου άνω του 1,5 ^ ανά παλμό - ή 

2. Μέση ή Ονν ισχύ εξόδου άνω των 30 νΥ' 

2. 'Λέΐζερ* ατμών μετάλλου, ως εξής: 

α. 'Λέΐζερ· χαλκού (Ου) με μέση ή Ονν ισχύ εξόδου άνω των 20 Υν· 
β “Λέιζερ" χρυσού (Αυ) με μέση ή ΟΥΥ ισχύ εξόδου άνω των 5 ΥΥ· 
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γ. “Λέιζερ* νατρίου (Να) με μέση ή Ονν ισχύ εξόδου άνω των 5 V/· 
δ, “Λέιζερ 1 βαρίου (Βα) με μέση ή Ονν ισχύ εξόδου άνω των 2 Υ/' 

3. “Λέιζερ* μονοξειδίου του άνθρακα (00) που είτε: 

α. Έχουν ενέργεια εξόδου άνω 2 ϋ ανά παλμό και παλμική “ισχύ αι&ιής' άνω των 5 ΙάΛΛ 
β. Εχουν μέση ή Ονν ισχύ εξόδου άνω 5 ΙΜ/ - 

4. “Λέιζερ* διοξειδίου του άνθρακα (00^ που παρουσιάζουν οποιοδήποτε από τα εξής 
χαρακτηριστικά: 

α. Ονν ισχύ εξόδου άνω των 10 ΙΛΥ· 

β. Παλλόμενη έξοδο με “διάρκεια παλμού 1 άνω των 10 πιε και: 

1. Μέση ισχύ εξόδου άνω των 10 ΚΥΛ ή 

2. Παλμική “ισχύ αιχμής* άνω των 100 Κνν· ή 

γ. Παλμική έξοδο με “διάρκεια παλμού* ίση το πολύ προς 10 πιε και: 

1. Ενέργεια παλμού άνω των 5 ό ανά παλμό και “ισχύ αιχμής* άνω των 2,5 κνν· ή 

2. Μέση ισχύ εξόδου άνω των 2,5 κνν· 

% 

5. “Χημικά λάϊζερ* ως εξής: 

α. “Λέιζερ* υδροφθορίου (ΗΡ)· 
β. “Λέιζερ 1 φθοριούχου δευτερίου (ΩΡ)· 
γ. “Λέιζερ μεταφοράς·: 

1. “Λέιζερ* οξυγόνου-ιωδίου (0 Ζ -1)· 

2. “Λέιζερ* φθοριούχου δευτερίου-διοξειδίου του άνθρακα (ΟΡ-ΟΟ^· 

6. “Λέιζερ* εκκένωσης αερίων και ιόντων, δηλαδή “λέιζερ* ιόντων κρυπτού ή αργού, ως εξής: 
α. Με ενέργεια εξόδου άνω του 1,5 ϋ ανά παλμό και παλμική “ισχύ αιχμής* άνω των 50 

νν· ή 

β. Με μέση ή ισχύ εξόδου άνω των 50 V/· 

7. Λοιπά “λέιζερ* αερίου, με εξαίρεση τα “λέιζερ 1 αζώτου, με οποιοδήποτε από τα εξής 
χαρακτηριστικά: 

α. Μήκος κύματος εξόδου το πολύ ίσο προς 150 πγπ και· 

1. Είτε ενέργεια εξόδου άνω των 50 ιτιύ ανά παλμό και παλμική “ισχύ αιχμής* άνω του 
ενός νν - είτε 

2. Μέση ή Ονν ισχύ εξόδου άνω του ΐνν· 

β. Μήκος κύματος εξόδου άνω των 150 ππι και μέχρι 800 πγπ και: 

1. Είτε ενέργεια εξόδου άνω του 1,5 ά ανά παλμό και παλμική “ισχύ αιχμής* άνω των 
30 νν· είτε 

2. Μέση ή Ονν ισχύ εξόδου άνω των 30 νν· 

γ. Μήκος κύματος εξόδου άνω των 800 πγπ και μέχρι 1400 πγπ και: 

1. Είτε ενέργεια εξόδου άνω του 0,25 ^ ανά παλμό και παλμική “ισχύ αιχμής* άνω των 
10 νν* είτε 

2. Μέση ή ονν ισχύ εξόδου άνω των 10 νν - ή 

δ. Μήκος κύματος εξόδου άνω των 1400 πγπ και μέση ή Ονν ισχύ εξόδου άνω του 1 \ν· 

β. “Λέιζερ* ημιαγωγών, ως εξής: 

Τεγνικέσ πορατηρήοεισ : Τα *Λέ!ζερ* ημιαγωγών συνήθως αποκαλούνται δίοδοι “λέιζερ*. 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : Οι συνθήκες υπαγωγής σε έλεγχο των “λέιζερ* ημιαγωγών που έχουν ειδικώς 
σχεδιαστεί για άλλο εξοπλισμό υπαγορεύονται από τις συνθήκες υπαγωγής 
σε έλεγχο του άλλου εξοπλισμού. 

1. Μεμονωμένα “λέιζερ* ημιαγωγών, απλού εγκάρσιου τρόπου μετάδοσης, με: 
α. Μέση ισχύ εξόδου άνω των 100 γτΜ· ή 

β. Μήκος κύματος άνω των 1.050 ππτ 

2. Μεμονωμένα *λέίζερ" ημιαγωγών, πολλαπλού εγκάρσιου τρόπου μετάδοσης, ή συστοιχίες 
μεμονωμένων "λέιζερ* ημιαγωγών, με: 

α. Ενέργεια εξόδου άνω των 500 μύ ανά παλμό και παλλόμενη “ισχύ αημής* άνω των 
10 VI/· 

β. Μέση ή Ονν ισχύ εξόδου άνω των 10 V/ - ή 
γ. Μήκος κύματος άνω των 1050 πγπ· 

γ. "Λέιζερ* στερεός κατάστασης, ως εξής: 

1. “Συντονίσιμα* *λέίζερ* που παρουσιάζουν οποιοδήποτε από τα εξής χαρακτηριστικά: 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σημείο 6Α005.γ.1. περιλαμβάνει "λέιζερ" τπανίου-σαπφείρου (ΤΙ: Α^Ο^, 

" Θουλίου-ΥΑΟ (Τγπ: ΥΑΩ), Θουλίου- Υ560 (Τγπ: Υ5ΩΩ), αλεξανδραη (Ογ: 
ΒεΑΙ^ και έγχρωμου κέντρου, 
α. Μήκος κύματος εξόδου μικρότερο από 600 πγπ και: 

1 . Είτε ενέργεια εξόδου άνω των 50 πϋ ανά παλμό και παλμική \σχύ αιχμής 1 άνω 
του 1 νν - είτε 

2. Μέση ή ΩΜ ισχύ εξόδου άνω του 1 Υ/· ή 

β. Μήκος κύματος εξόδου τουλάχιστον 600 πγπ και μέχρι 1400 πγπ και: 

1. Είτε ενέργεια εξόδου άνω του 1 ύ ανά παλμό και παλμική "ισχύ αιχμής· άνω των 20 
νν· είτε 

2. Μέση ή Ονν ισχύ εξόδου άνω των 20 V/· ή 
γ. Μήκος κύματος εξόδου άνω των 1400 πγπ και: 

1. Είτε ενέργεια εξόδου άνω των 50 ιπϋ ανά παλμό και παλμική 'ισχύ αιχμής* άνω 
του 1 νν - είτε 

2. Μέση ή Ονν ισχύ εξόδου άνω του 1 νν· 

2. Μη "συντονίσιμα" *λέΐζερ·, ως εξής: 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το σημείο 6Α005.γ.2. περιλαμβάνει "λέιζερ· στέρεας κατάστασης, 
ατομικής μετάβασης. 

α. "λέιζερ" ρουβινίου με ενέργεια εξόδου άνω των 20 Λ ανά παλμό· 
β. “1_35ΘΓ* με νεοδύμιο, ως εξής: 

1 . "Λέιζερ με μεταγωγή Ω' που έχουν: 

α. Ξπε ενέργεια εξόδου άνω των 20 ό και μέχρι 50 ϋ ανά παλμό και μέση ισχύ 
εξόδου άνω των 10 νν - είτε 
β. Είτε ενέργεια εξόδου άνω των 50 ϋ ανά παλμό· 

2. "Λέιζερ" χωρίς "μεταγωγή Ω" που έχουν: 

α. Είτε ενέργεια εξόδου άνω των 50 ϋ και μέχρι 100 ύ ανά παλμό και μέση ισχύ 
εξόδου άνω των 20 νν· είτε 
β. Ενέργεια εξόδου άνω των 100 ϋ ανά παλμό· 
γ. "Αέίζερ' με προσμείξεις νεοδυμίου {διαφορετικά από υάλου), ως εξής, με μήκος κύματος 
εξόδου άνω των 1000 ηπι και μέχρι 1100 πγπ: 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τα "λέιζερ" με προσμείξεις νεοδυμίου (διαφορετικά από Ιαεβτ υάλου) 

“ και με μήκος κύματος εξόδου το πολύ 1000 ηπη ή άνω των 1100 πγπ, 

βλέπε σημείο 6Α005.γ.2δ. 

1 Διεγειρόμενα με παλμούς "λέιζερ με μεταγωγή Ω", μανδαλούμενου τρόπου 
λεπουργίας, με "διάρκεια παλμού" μικρότερη από 1 ηε και: 

α. "Ισχύ αιχμής" άνω των 5 ΟΥΥ* 
β. Μέση ισχύ εξόδου άνω των 10 νν· ή 
γ. Παλμική ενέργεια άνω του 0,1 ύ* 

2 Διεγειρόμενα με παλμούς "λέιζερ με μεταγωγή Ω", με "διάρκεια παλμού" τουλάχιστον 
ίση προς 1 Π5 και: 

α. Εξοδο σε μονο-εγκάρσιο τρόπο λεπουργίας με: 

1 . Ίαχύ αιχμής" άνω των 100 ΜΥ/' 

2. Μέση ισχύ εξόδου άνω των 20 νΥ· ή 

3. Παλμική ενέργεια άνω των 2 ύ' ή 

β. 'Εξοδο παλλαπλού-εγκάρσιου τρόπου λεπουργίας με: 

1. "Ισχύ αιχμής* άνω των 200 ΜΥ/· 

2. Μέση ισχύ εξόδου άνω των 50 \Λ/' ή 

3. Παλμική ενέργεια άνω των 2 «Ι· 

3. Διεγειρόμενα με παλμούς "λέιζερ" χωρίς "μεταγωγή Ω", που έχουν: 
α. 'Εξοδο σε μονο-εγκάρσιο τρόπο λεπουργίας με: 

1. "Ισχύ αιχμής" άνω των 500 ΚΤί/' 

2. Μέση ισχύ εξόδου άνω των 150 \Λ/* ή 

β, 'Εξοδο παλλαπλού-εγκάρσιου τρόπου λεπουργίας με: 

1 . Ισχύ αιχμής" άνω του 1 Μνν- 

2. Μέση ισχύ άνω των 500 V/· 

4. Συνεχώς διεγειρόμενα "λέιζερ" που έχουν: 

α. 'Εξοδο σε μονό-εγκάρσιο τρόπο λεπουργίας με: 

1. "Ισχύ αιχμής" άνω των 500 ΙάΛ/ - ή 

2. Μέση ή Ω\Λ/ ισχύ εξόδου άνω των 150 1ΛΛ ή 

β. 'Εξοδο σε παλλαπλό-εγκάρσιο τρόπο λεπουργίας με: 

1 . "Ισχύ αιχμής* άνω του 1 ΜνΥ ή 

2. Μέση ή Ωνν ισχύ εξόδου άνω των 500 \Λ/· 



ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


7739 


6 . Διαφορετικά από 'μη συντονίσιμα*, που παρουσιάζουν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 

1. Μήκος κύματος μικρότερο από 150 ηηπ και: 

α. Είτε ενέργεια εξόδου άνω των 50 ηηϋ ανά παλμό και παλμική Ισχύ αιχμής* άνω 
του 1 Μ· είτε 

β. Μέση ή Ονν ιαχύ εξόδου άνω του 1 \Λ/· 

2. Μήκος κύματος τουλάχιστον 150 ππι και μέχρι 800 ησι και: 

α. Είτε ενέργεια εξόδου άνω του 1,5 ϋ ανά παλμό και παλμική Ισχύ αιχμής* άνω 
των 30 \Ν· είτε 

β. Μέση ή 0\Ν ισχύ εξόδου άνω των 30 νν· 

3. Μήκος κύματος άνω των 800 ηιπ και μέχρι 1400 πηη, ως εξής: 
α. 'Λέΐζερ με μεταγωγή α* και με: 

1 . Ενέργεια εξόδου άνω του 0,5 ϋ ανά παλμό και παλμική *ισχύ αιχμής* άνω των 50 
νν· ή 

2. Μέση ισχύ εξόδου άνω των: 

α. 10 νν για 'λέΐζερ* μονότροπης λειτουργίας· 
β. 30 νν για 'λέΐζερ* πολύτροπης λειτουργίας- 

β. 'Λέΐζερ* χωρίς "μεταγωγή Ο': 

1. Είτε με ενέργεια εξόδου άνω των 2 ^ ανά παλμό και παλμική 'ισχύ αιχμής* 
άνω των 50 ΥΙ' είτε 

2. με μέση ή Ονν ισχύ εξόδου άνω των 50 νν - ή 

4. Μήκος κύματος άνω των 1400 πητ και: 

α. Είτε ενέργεια εξόδου άνω των 100 ηπϋ ανά παλμό και παλμιχή Ισχύ αιχμής* 
άνω του 1 νν· είτε 

β. Μέση ή Ο/Υ ισχύ εξόδου άνω του 1 V/· 

δ. 'Χρωστικής ουσίας και λοιπά λέιζερ υγρού*, με οποιοδήποτε από τα εξής χαρακτηριστικά: 

1. Μήκος κύματος μικρότερο από 150 ππτ και: 

α. Είτε ενέργεια εξόδου άνω των 50 ΓΠύ ανά παλμό >φΐ παλμική ’ισχύ αιχυής* άνω του 1 νν· 
είτε 

β. Μέση ή Ονν ιοχύ εξόδου άνω του 1 νν· 

2. Μήκος κύματος τουλάχιστον 150 πγπ και μέχρι 800 πγπ και: 

α. Ενέργεια εξόδου άνω του 1,5 ϋ ανά παλμό και παλμική *ισχύ αιχμής* άνω των 20 νν· 
β. Μέση ή Ονν ισχύ εξόδου άνω των 20 νν - ή 

γ. Ταλαντωτή παλμικού μονού διαμήκους τρόπου λειτουργίας με μέση ισχύ εξόδου άνω του 
1 νν και ταχύτητα επανάληψης άνω του 1 ΚΗζ εφόσον η ’διάρκεια παλμού* είναι 
μικρότερη από 100 Π8· 

3. Μήκος κύματος άνω των 800 πγπ και μέχρι 1400 πγπ και: 

α. Είτε ενέργεια εξόδου άνω του 0,5 ^ ανά παλμό και παλμική “ισχύ αιχμής* άνω των 10 νν- 
είτε 

β. Μέση ή Ονν ισχύ εξόδου άνω των 10 νν - ή 

4. Μήκος κύματος άνω των 1400 πγπ και: 

α. Είτε ενέργεια εξόδου άνω των 100 γπΟ ανά παλμό και παλμική *ισχύ αιχμής* άνω του 1 νν· 
είτε 

β. Μέση ή ΟΜ ισχύ εξόδου άνω του 1 Μ* 
ε. 'Λέΐζερ· ελεύθερων ηλεκτρονίων 
στ. Δομικά μέρη, ως εξής: 

1. Κάτοπτρα ψυχόμενα είτε με ενεργητικό σύστημα ψύξης είτε με σωλήνες απαγωγής 
θερμότητας· 

Τεχνικές παρατηρήσεις : Το ενεργητικό σύστημα ψύξης αποτελεί τεχνική ψύξης οπτικών 
κατασκευαστικών στοιχείων με τη χρήση ρεόντων ρευστών στο υπόστρωμα της επιφάνειας 
(ονομαστικώς σε απόσταση μικρότερη από 1 ιτιπι κάτω από την οπτική επιφάνεια) του οπτικού 
κατασκευαστικού στοιχείου για την απαγωγή της θερμότητας από το οπτικό σύστημα 

2. Οπτικά κέποπτρα ή μεταδόσιμα ή εν μέρει μεταδόσιμα οπτικά ή ήλεκτρο οπτικά δομικά μέρη 
ειδικώς σχεδιασμένα για να χρησιμοποιούνται με τα προδιαγεγραμένα 'λέίζερ*· 
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ζ. Οπτικός εξοπλισμός, ως εξής: 

1. Δυναμικός μετρητικός εξοπλισμός μετώπου κύματος (φάσης), ικανός να αποτυπώνει 
τουλάχιστον 50 θέσεις στο μέτωπο κύματος δέσμης με: 

α. Ρυθμούς μετάδοσης εικόνων τουλάχιστον ίσους προς 100 Ηζ και διάκριση φάσης 
τουλάχιστον 5% του μήκους κύματος της δέσμης· ή 
β. Ρυθμούς μετάδοσης εικόνων τουλάχιστον ίσους προς 1.000 Ηζ και διάκριση φάσης 
τουλάχιστον 20% του μήκους κύμστος της δέσμης- 

2. Εξοπλισμός διάγνωσης με ·λέΐζερ*,ικανός να μετρά σφάλματα γωνιακής καθοδήγησης 
δεσμών από ’λέϊζερ υπερυψηλής ισχύος· (3ΗΡΙ) το πολύ ίσα προς 10 μικροακτίνια· 

3. Οπτικός εξοπλισμός, συγκροτήματα ή δομικά μέρη ειδικώς σχεδιασμένα για συστήματα 
8ΗΡΕ συγχρονισμένης συστοχίας για σύγχρονο συνδιασμό δεσμών με ακρίβεια 1/10 του 
λ στο μήκος κύμστος κατά τη μελέτη ή 0,1 μπι, όποιο είναι μικρότερο - 

4. Τηλεσκόπια προβολής, ειδικώς σχεδιασμένα για να χρησιμοποιούνται με συστήματα 
3ΗΡΙ- 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για οπτικά στοιχεία επιμεριζόμενου ανοίγματος, ικανά να λειτουργούν σε 

εφαρμογές 3ΗΡΕ, βλέπε τους ελέγχους αγαθών στρατιωτικής χρήσης. 

6Α006 'Μαγνητόμετρα*, 'μαγνητικά κλισίμετρα*. ’ενδογενή μαγνητικά βαθμιδόμετρα* 

και συστήματα αντιστάθμισης, και ειδικώς σχεδιασμένα δομικά μέρη τους, ως εξής: 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το σημείο 6Α006 δεν υπάγει σε έλεγχο όργανα ειδικώς σχεδιασμένα για 

βιομαγνητικές μετρήσεις στο πλαίσιο ιατρικών διαγνώσεων, εκτός αν έχουν 
ενσωματωμένους μη εγκιβωτισμένους αισθητήρες προδιαγραφόμενους στο 
σημείο 6Α006.η. 

α. 'Μαγνητόμετρα' που χρησιμοποιούν τεχνολογία •υπεραγωγών*, οπτικής άντλησης ή 

πυρηνικής εκτροπής (πρωτονίων/ΟνθΐΦ)2υ5θΓ), με ·στάθμη θορύβου* (ευαισθησία) μικρότερη 
(καλύτερη) από 0,05 ηΤ γγπ 3 ανά τετραγωνική ρίζα Ηζ' 

β. *Μαγνητόμετρα’ επαγωγικής σπείρας, με 'στάθμη θορύβου* (ευαισθησία) μικρότερη 
(καλύτερη) από: 

1. 0,05 ηΤ ΓΤΠ 5 ανά τετραγωνική ρίζα Ηζ σε συχνότητες μικρότερες από 1 Ηζ· 

2. 1 X ΙΟ -3 ηΤ γττι 5 ανά τετραγωνική ρίζα Ηζ σε συχνότητες τουλάχιστον 1 Ηζ και μέχρι 10 
Ηζ· ή 

3. 1 X ίο* πΤ πτΐ5 ανά τετραγωνική ρίζα Ηζ σε συχνότητά άνω των 10 Ηζ· 

γ. 'Μαγνητόμετρα' οπτικών ινών, με ’στάθμη θορύβου* (ευαισθησία) μικρότερη (καλύτερη) από 
1 ηΤ γππ5 ανά τετραγωνική ρίζα Ηζ· 

δ. “Μαγνητικά κλισίμετρα* με τη χρήση πολλαπλών 'μαγνητομέτρων* προδιαγραφόμενων στα 
σημεία 6Α006.α., β. ή γ. - 

ε. Ενδογενή μαγνητικά κλισίμετρα* οπτικών ινών, με ’στάθμη θορύβου* (ευαισθησία) πεδίου 
μαγνητικής βαθμίδας μικρότερη (καλύτερη) από 0,3 πΤ/γπ ιτπε ανά τετραγωνική ρίζα Ηζ 1 

στ *Ενδογενή μαγνητικά βαθμιδόμετρα* που χρησιμοποιούν τεχνολογία διαφορετική από τις 
οπτικές ίνες, με 'στάθμη θορύβου* (ευαισθησία) πεδίου μαγνητικής βαθμίδας μικρότερη 
(καλύτερη) από 0,015 πΤ/γπ ιπιε ανά τετραγωνική ρίζα Ηζ - 

ζ. Συστήματα μαγνητικής αντιστάθμισης για μαγνητικούς αισθητήρες σχεδιασμένα να 
λειτουργούν σε κινητές εξέδρες· 

η. Ύπεραγώγιμοι ηλεκτρομαγνητικοί αισθητήρες, περιέχοντες δομικά μέρη κατασκευασμένα 
από 'υπεραγώγιμα* υλικά, ως εξής: 

1. Σχεδιασμένοι να λεπουργούν σε θερμοκρασίες κάτω από την 'κρισιμη θερμοκρασία* ενός 

τουλάχιστον από τα 'υπεραγώγιμα· συστατικά τους μέρη (συμπεριλαμβανομένων 
συσκευών φαινομένου ϋοεθρίΐδοη ή συσκευών παρεμβολής ·υπεραγώγρων* ςυ&πΐ3 
(3Ωυΐ05))· , Χ _ 

2. Σχεδιασμένοι για να ανιχνεύουν μεταβολές ηλεκτρομαγνητικού πεδίου σε συχνότητες το 

πολύ 1 ΚΗζ' και 

3. Που παρουσιάζουν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
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α. Εχουν ενσωματωμένο 5ΩΙΙΙ03 λεπτού υμενίου ελάχιστου μεγέθους κάτω από 2 μ Γη 
και με συναφή κυκλώματα ζεύξης εισόδου και εξόδου- 
β. Σχεδιασμένο να λεπουργεί σε ρυθμούς απόκλισης μαγνητικού πεδίου άνω του 1 X ΙΟ 8 
ςυαπία μαγνητικής ροής ανά δευτερόλεπτο- 
γ. Σχεδιασμένο να λεπουργεί χωρίς μαγνητική θωράκιση στο περιβάλλον γήινο 
μαγνητικό πεδίο- ή 

δ. Εχει συντελεστή θερμοκρασίας κατώτερο (μικρότερο) από 0,1 ςυ 3 ηΐ 3 μαγνητικής 
ροής/Κ. 

6Α007 Μετρητές βαρύτητας (βαρυτόμετρα) και βαρυτικά κλισιόμετρα, ως εξής: 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ 6Α107. 

α Βαρυτόμετρα για χρήση στο έδαφος, με στατική ακρίβεια κάτω (καλύτερη) από 10 αιιεΓοραΙ· 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σημείο 6Α007.α. δεν υπάγει σε έλεγχο βαρυτόμετρα εδάφους του τύπου 

στοιχείου χαλαζία (ννοΓάβη). 

β. Βαρυτόμετρα για κινητές εξέδρες χρήσεων στο έδαφος, τη θάλασσα, υποβρυχίως, στο 
διάστημα ή αεροφερόμενα με: 

1. Στατική ακρίβεια κάτω (καλύτερη) από 0,7 ΓηίΙΙ^αΙ· και 

2 . Λεπτουργική ακρίβεια κάτω (καλύτερη) από 0,7 πγϊϊΙι^&Ι με καταγραφή χρόνου προς μόνιμη 
κατάσταση μικρότερη από 2 πιΐπ. υπό οποιοδήποτε συνδυασμό συναδευουσών 
διορθωτικών αντισταθμίσεων και κινησιακών επιδράσεων 

γ, Βαρυτικά κλισίμετρα. 

6Α00Θ Συστήματα ραδιοεντοπισμού, εξοπλισμός και συγκροτήματα που παρουσιάζουν 
[Ο]οποιοδήποτε από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, και ειδικώς σχεδιασμένα 
δομικά μέρη τους: 

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ 6Α108. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το σημείο 6Α008 δεν προδιαγράφει: 

α. Ραδιοεντοπιστές δευτερεύουσας εππήρησης (55Η)· 

β. Ραδιοεντοπιστές αυτοκινήτων σχεδιασμένους για την πρόληψη συγκρούσεων 
γ. Οθόνες απεικόνισης ή παρακολούθησης που χρησιμοποιούνται στον έλεγχο εναέριας 
κυκλοφορίας (ΑΤΟ) που φθάνουν μέχρι 12 αναλύσιμα στοιχεία ανά πιτη. 
δ. Μετεωρολογικούς ραδιοεντοπιστές (καιρικών προγνώσεων) 

α. Που λεπουργούν σε συχνότητες από 40 <3Ηζ έως 230 ΟΗζ και με μέση ισχύ εξόδου άνω 
των 100 ίτινν- 

β. Με συντονίσιμο εύρος ζώνης άνω του ± 6,25% της λειτουργικής συχνότητας στο κέντρο- 
Τεγνικές παρατηρήσεις : Η λεπουργική συχνότητα κέντρου είναι ίση προς το ήμισυ του 
αθροίσματος της μεγαλύτερης και μικρότερης προδιαγραφόμενης λειτουργικής 
συχνότητας. 

γ. Είναι ικανά να λεπουργούν ταυτοχρόνως επιπλέον των δυο φερουσών συχνοτήτων 
δ. Είναι ικανά να λεπουργούν υπό τύπο ραδιοεντοπιστή συνθετικού διαφράγματος (3ΑΗ), 
ραδιοεντοπιστή αναστρόφου συνθετικού διαφράγματος (13ΑΠ) ή αεροφερόμενου 
ραδιοεντοπιστή πλευρικής σκόπευσης (31_ΑΗ)· 
ε. Εχουν ενσωματωμένες ’ηλεκτρονικώς καθοοδηγοάμενες φασικώς συγχρονισμένες 
συστοιχιοκεραίες'- 

στ. Είναι ικανά να ευρίσκουν το ύψος μη συνεργάσιμων στόχων 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το σημείο 6Α008,στ. δεν προδιαγράφει εξοπλισμό ραδιοεντοπισμού 
ακρίβειας προσέγγισης (ΡΑΠ) συμμορφούμενο προς τα πρότυπα της 
πολιτικής αεροπορίας ΙΩΑΟ' 

ζ. Σχεδιασμένα ειδικώς για αεροφερόμενη (τοποθετημένα σε αερόστατο ή αεροπλαίσιο) 
λειτουργία και με επεξεργασία σήματος ΩορρΙθΓ για την ανίχνευση κινούμενων στόχων 

η. Τα οποία χρησιμοποιούν επεξεργασία σημάτων ραδιοεντοπισμού με τη χρήση: 

1 . Τεχνικών "ραδιοεντοπισμού εκτεταμένου φάσματος*- ή 

2 . Τεχνικών "ευκινησίας συχνοτήτων ραδιοεντοπισμού- 

θ. Τα οποία εξασφαλίζουν επίγεια λεπουργία με μέγιστη "εμβέλεια οργάνου" άνω των 185 Κπν 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το σημείο 6Α008.Θ. δεν προδιαγράφει: 

α. Ραδιοεντοπιστές επιτήρησης αλιευτικών ζωνών 

6. Επίγειο εξοπλισμό ραδιοεντοπισμού ειδικά μελετημένο για τον έλερ( 0 ^αέριων 
κυκλοφορίας θπ γοιλθ και 'λογισμικό' ειδικά μελετημένο για τη ·χρήση αυτου του 

εξοπλισμού. 

1 . Έχει μένωτη 'εμβέλε.α οργάνου 1 500 λιπ ή μικρότερη # 

2. Είναι διαρθρωμένος κατά τρόπον ώστε τα δεδομένα ραδιοεντοπισμού να μεταδίδονται 
μόνο από τη θέση του ραδιοεντοπιστή σε ένα ή περισσότερα μη στρατιωτικά κέντρα 

3. ΔεΊπτεριλαμβάνει προβλέψεις για έλεγχο εξ αποστάσεως του ρυθμού σάρωσης του 
ραδιοεντοπιστή από το κέντρο ΕΑΚ θπ γοιΛθ 

4. Δεν είναι μόνιμα εγκατεστημένος 

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η *χρήση* 'λογισμικού* πρέπει να περιορίζεται σε χρήση αντικειμενικού 
κώδικα και του ελάχιστου "κώδικα πηγής* που απαπείται για την εγκατάσταση 
Ραδιοεντοπιστή με -λέιζερ* ή ελαφρό εξοπλισμό ανίχνευσης και σκόπευσης (ϋΟΑΡΙ), ο οποίος: 

1 Είτε 'είναι κατάλληλος για διαστημική χρήση 1 · είτε .... 

2. Χρησιμοποιεί σύμφωνες ετερόδυνες ή ομοιάδυνες τεχνικές φώρασης, με γωνιακή ανάλυση 

υικσότερη (καλύτερη) από 20 μικροακτίνια- _ , . „ , 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σημείο 6Α008.υ δεν προδιαγράφει εξοπλισμό ϋΟΑΠ ειδικως σχεδιασμένο για 

' την επισκόπηση ή για μετεωρολογικές παρατηρήσεις. 

Τα οποία διαθέτουν υποσυστήματα επεξεργασίας σημάτων με τη χρήση *συμπιεσης 

παλμού* με: 

1. Λόγο “συμπίεσης παλμού* άνω των 150 1 η 

2, Εύρος παλμού μικρότερο από 200 πε - ή 

β τα οποία διαθέτουν υποσυστήματα επεξεργασίας δεδομένων με: _ .. „ 

β ’ ι -Αυτόματη παρακολούθηση στόχου* η οποία δίνει, σε οποιαδηποτε θέση* 

' κεραίας^την προβλεπόμενη θέση του στόχου πέραν του χρόνου της επομένης διόδου 

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Πς ^εημεϊβΑΟΟδ.ιβ.Ι. δεν προδιαγράφει -ικανότητα συναγερμου σε 

περίπτωση διάστασης 1 σε συστήματα ΑΤΟ η ραδιοεντοπιστές θαλάσσης ή 

2. Υπολογισμό της ταχύτητας του στόχου από πρωτεύοντα ραδιοεντοπιστή με μη 

3 Ιπεξεργασ^'α^όμ^ ονα^ώρ^^Λτων (εξαγωγή χαρακτηρισπκώνΟ Μ, 
σύγ»®.ϊη με βάσεις δεδομένων που περιέχουν χαρακτηριστικά στίχων (κυμστομορφές η 

4 Υπέρ3 Φ κα, ε «· ή περ,ασίτέρους 
•γεω^ραφ,κώς'δΐ^Γπαρμένουςήαι -διασυνδεδεμένους αισθητήρες ραδιοεντοπισμού- γιο 

ΤΉΜΕΙΩςΤ 1 "το^μείο 6«Μ8.ιβ.4. δεν προδιαγράφει συστήματα, εξοπλισμό και 
— “ ' συγκροτήματα που χρησιμοποιούνται για πλοηγήσεις. 

Ανιχνευτές προστατευμένοι έναντι ακτινοβολίας, διαφορετικοί από τους 
προδιαγραφόμενους στο σημείο 6Α002, για χρήση προστασίας από πυρηνικές 
επενέργειες (ίτχ. ηλεκτρομαγνητικούς παλμούς (ΕΜΡ), ακτίνες X, συνδυασμένη ^ενέργεια 
θεοιιικού και κρουστικού κύματος) και δυνάμενοι να χρησιμοποιηθούν για βλήματ . 
μελωμένοι ή βαθμολογημένοι για να αντέχουν ^άδμες ακτινοβοΜας που ανταποκρινοντ ή 
και υπερβαίνουν συνολική δόση ακτινοβόλησης υψους 5X10 Γ3ά (5ΐ). 

ΤΓτπηπττΊοήσειο· Στην κατηγορία αυτή ειδών, ως ανιχνευτής ορίζεται μια μηχανική,^ 
ηλεκτρική οπτοή ή χ^μική^ιάταξη που εξακριβώνει και καταγράφει αυτομάτως, ή καταχωρεί 
ένα ερέθισμα, όπως περιβαλλοντική μεταβολή πίεσης ή θερμοκρασίας, ένα ηλεκτρικό ή 
ήλεκτρο μ αγνητικό σήμα ή ακτινοβολία από ραδιενεργό υλικ . 

Ειδικώς σχεδιασμένα δομικά μέρη για βαρυτόμετρα και βαρυτικά κλισιόμετρα 
προδιαγραφόμενα στα σημεία 6Α007,β. και γ. 

Συστήματα ραδιοεντοπισμού και ιχνηλασίας, διαφορετικά από τα προδιαγραφόμενα στο σημείο 
6Α008, ως εξής: 

α Συστήματα ραδιοεντοπισμού και ραδιοεντοπιστών με λέιζερ σχεδιασμένα ή λρσ™π°ε]μένα 
για να χρησιμοποιούνται στα ουστήμστα που προδιαγράφονται στο σημεία 9Α004 ή 9Α104 
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β, Συστήματα ιχνηλασίας ακρίβειας χρησιμοποιήσιμα για ’βλήματα', ως εξής: 

1- Συστήματα ιχνηλασίας που χρησιμοποιούν μεταφραστή κώδικα σε συνδυασμό είτε με 
σημεία αναφοράς εδάφους ή από τον αέρα ή συστήματα ναυτιλίας μέσω δορυφόρου για 
την παροχή μετρήσεων σε κλίμακα πραγματικού χρόνου της θέσης και ταχύτητας κατά 
την πτήση· 

2 . Ραδιοεντοπιστές σκόπευσης εξοπλισμένοι με ηλεκτρονικά όργανα, οι οποίοι 

περιλαμβάνουν συναφείς οπτικούς/υπέρυθρους ιχνηλάτες και με όλες τις ακόλουθες 
ικανότητες: 

α. Γωνιακή ανάλυση καλύτερη από 3 μιλιακτίνια {0,5 ΓπίΙε)· 

β. Εμβέλεια τουλάχιστον 30 Κπτ με ανάλυση απόστασης καλύτερη από 10 γπ πηε· 

γ. Ανάλυση ταχύτητας καλύτερη από 3 πη/ε. 

6Α202 Λυχνίες φωτοπολλαπλασιασμού με επιφάνεια φωτοκαθόδου μεγαλύτερη από 20 
ογπ , έχουαες χρόνο ανόδου του παλμού της ανόδου μικρότερο από 1 ηε. 

6Α203 Μηχανές κινηματογράφησης και δομικά μέρη, διαφορετικά από τα προδιαγραφόμενα στο 
σημείο 6Α003, ως εξής: 

α. Κινηματογραφικές μηχανές μηχανικώς περιστρεφόμενου κατόπτρου και ειδικώς 
σχεδιασμένα δομικά μέρη τους, ως εξής: 

1. Μηχανές μηχανικής αποτύπωσης εικόνων με ταχύτητες λήψης μεγαλύτερες των 225000 
εικόνων ανά δευτερόλεπτο· 

2. Μηχανές συνεχούς φιλμ με ταχύτητες γραφής μεγαλύτερες από 0,5 ιππι ανά πιε· 

Τεγνικές παρατηρήσεις : Τα δομικά μέρη τέτοιων κινηματογραφικών μηχανών 
περιλαμβάνουν ειδικώς σχεδιασμένα ηλεκτρονικά συγκροτήματα συντονισμού και ειδικώς 
σχεδιασμένα συγκροτήματα δρομέα (συγκείμενα από στροβίλους, κάτοπτρα και έδρανα). 

β. Μηχανές λήψης και λυχνίες ηλεκτρονικής λεπουργίας με συνεχές φιλμ, ως εξής: 

1. Ηλεκτρονικές μηχανές λήψης με συνεχές φιλμ, ικανές για ανάλυση χρόνου το πολύ 50 
πε και λυχνίες συνεχούς φιλμ για τον ίδιο σκοπό - 

2. Ηλεκτρονικές (ή ηλεκτρονικού πετάσματος) μηχανές αποτύπωσης εικόνων ικανές για 
διάρκεια ανοικτού πετάσματος το πολύ 50 πε· 

3. Λυχνίες αποτύπωσης εικόνων και συσκευές απεικόνισης στερεός κατάστασης για χρήση με 
κινηματογραφικές μηχανές προδιαγραφόμενες στο δημείο 6Α203.β.2., ως εξής: 

α. Λυχνίες ενίσχυσης εικόνων εστιαζόμενων εκ του σύνεγγης, έχουσες τη φωτοκάθοδο 
εναποτεθημένη σε διαφανή αγώγιμη επικάλυψη για τη μείωση της αντίστασης του 
φύλλου φωτοκαθόδου· 

β. Λυχνίες νϊάβοοη πύλης πυρπίου για ενίσχυση στόχων (3ίΤ), όπου ένα ταχύ σύστημα 
εππρέπει τη δίοδο των φωτοηλεκτρονίων από την πύλη της φωτοκαθόδου πριν να 
προσκρούσουν στην πλάκα $ΙΤ· 

γ. Ηλεκτρο οπτικό σύστημα διαφράγματος κυψέλης Κεπ ή ροο(<θ1$' ή 
δ. Αλλου τύπου λυχνίες αποτύπωσης εικόνων και συσκευές απεικόνισης στερεός 
κατάστασης με χρόνους διόδου από την πύλη ταχέως λαμβανόμενων εικόνων 
μικρότερους από 50 πε, ειδικώς σχεδιασμένες για τις προδιαγραφόμενες στο σημείο 
6Α203.β.2. μηχανές κινηματογράφησης, 

γ. Μηχανές τηλεοπτικής λήψης ανθεκτικές στις ακτινοβολίες ειδικώς σχεδιασμένες ή 

βαθμολογημένες για να αντέχουν ακτινοβολίες μεγαλύτερες από 5 X ΙΟ 4 ςτεγε (3ί) (5 X 10* Γ 3 ά 
(5ί)) χωρίς υποβάθμιση της λεπουργίας και ειδικώς σχεδιασμένες για να χρησιμοποιούνται σε 
αυτές φακοί 

6Α205 'Λέϊζερ* διαφορετικά οπό εκείνα που προδιαγράφονται στο σημείο 6Α005, ως εξής: 

α. Λέιζερ ιόντων αργού με μέση ισχύ εξόδου μεγαλύτερη από 40 νν, λεπουργούντα σε μήκη 
κύματος μεταξύ 400 πγπ και 515 ηπν 

β, Συντονίσιμοι παλμικοί μονότροποι ταλαντωτές χρωστικής ουσίας, ικανοί για μέση ισχύ 
εξόδου άνω του 1 V/, ρυθμό επανάληψης μεγαλύτερο του ενός ΚΗζ, παλμό μικρότερο από 
100 Γ)5 και μήκος κύματος μεταξύ 300 πγπ και 800 ππν 
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γ. Συντονίσιμοι παλμικοί ενισχυτές και ταλαντωτές με λέιζερ χρωστικής ουσίας, μέσης ισχύος 
εξόδου άνω των 30 νν, ρυθμού επανάληψης μεγαλύτερου από 1 ΚΗζ, εύρους παλμού 
μικρότερου από 100 ηε και μήχος κύματος μεταξύ 300 ηπι και 800 ηπν 
εΕαιρουίΐένων : 

των μονοτρόπων ταλαντωτών 

δ. Παλμικά λέίζερ διοξειδίου του άνθρακα με ρυθμό επανάληψης άνω των 250 Ηζ, μέσης ιχύος 
εξόδου άνω των 500 νν και παλμό μικρότερο από 200 Π5, λειτουργούντα σε μήκη κύματος 
μεταξύ 9000 πτη και 11000 ηητ 

ε. Μετατοπιστές παρα-υδρογόνου κατά Ραπιαη, σχεδιασμένοι να λειτουργούν σε μήκος 
κύματος εξόδου 16 μπι και με ρυθμό επανάληψης άνω των 250 Ηζ. 

6Α225 Συμβολόμετρα ταχύτητας για μέτρηση ταχυτήτων άνω του 1 Κτη/ε σε χρονικά [Ν5.5] 

διαστήματα μικρότερα από 10 με (νΐ3ΑΗ, συμβολόμετρα Ιοεετ με φαινόμενο ϋορρΙθΓ (Ου), 
κ.λπ.). 

6Α226 Ασθητήρες πίεσης, ως εξής: 

α. Δείκτες μαγκανίνης για πιέσεις μεγαλύτερες από 100 ΚΪΙοΡηγ ή 
β. Μορφοτροπείς πίεσης με χαλαζία για πιέσεις μεγαλύτερες από 100 ΜοΡηγ. 

68 Εξοπλισμός δοκιμών, επιθεώρησης και παραγωγής 

68004 α) Εξοπλισμός για τη μέτρηση της απόλυτης ανάκλασης με ακρίβεια ± 0,1% της τιμής της 
ανάκλασης. 

β) Εξοπλισμός εκτός του εξοπλισμού μέτρησης της επιφανειακής σκέδασης, με ενεργό 
άνοιγμα διαφράγματος άνω των 10 σιπ, ειδικά μελετημένος για οπτικές μετρήσεις εξ 
αποστάσεως ενός σχήματος επί μιας μη επίπεδης οπτικής επιφάνειας (προφίλ), με ακρίβεια 
2 πγπ ή μεγαλύτερη σε σύγκριση με το απαιτούμενο προφίλ 

6Β005 Ειδικώς σχεδιασμένος ή τροποποιημένος εξοπλισμός,_ συμπεριλαμβανομένων εργαλείων, 

μητρών, εξαρτημάτων ή δεικτών, ως εξής, κ.λπ. ειδικώς μελετημένα προς τούτο δομικά μέρη 
και εξαρτήματα: 

α. Για την κατασκευή ή επιθεώρηση: 

1. Μαγνητικών ενισχυτών “λέιζερ* ελευθέρων ηλεκτρονίων 

2. Φωτοεγχυτών “λέιζερ* ελευθέρων ηλεκτρονίων 

β. Για τη ρύθμιση, στις απαυούμενες ανοχές, του διαμήκους μαγνητικού πεδίου “λέιζερ* 
ελευθέρων ηλεκτρονίων. 

6Β007 Εξοπλισμός για την παραγωγή, ευθυγράμμιση και βαθμονόμηση χερσαίων 
βαρυτομέτρων με στατική ακρίβεια καλύτερη από 0,1 γπιΙ^ε!. 

68008 Συστήματα μέτρησης δίστομων με παλμικό ραδιοεντοπιστή, εύρους παλμού 

εκπομπής το πολύ ίσου προς 100 ηε και ειδιχώς σχεδιασμένα προς τούτο δομικά μέρη. 

6Β108 Συστήματα ειδικώς σχεδιασμένα για μέτρηση δίστομης σε ραδιοεντοπιστή, 
χρησιμοποιήσιμα για "βλήματα 1 και υποσυστήματα αυτών. 

60 Υλικά 

60002 Οπτικοί αισθητήρες: 

α. Στοιχειακό τελλούριο (Τθ) επιπέδων καθαρότητας ίσων ή ανώτερων του 99,9995%· 

β. Μονοκρύσταλλοιτελλουριούχου καδμίου (ΟΰΤθ) ή τελλουριχού ψευδαργύρου και καδμίου 
(ΟΡΖπΤθ) ή τελλουριούχου υδραργύρου και καδμίου (ΟόΗςΤε) οποιοσδήποτε επιπέδου 
καθαρότητας, συμπεριλαμβανομένων επιταξιακών δισκίων από τα υλικά αυτά· 

γ. “Προσχηματισμοί οπτικών ινών* ειδικώς σχεδιασμένοι για την κατασκευή ινών υψηλής 
διδιαθλάσεως που προδιαγράφονται στο σημείο 6Α002.Ρ.3. 
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60004 Οπτικά συστήματα: 

α. Ακατέργαστα υποστρώματα* σεληνισύχου ψευδαργύρου (Ζη3β) και θειούχου ψευδαργύρου 
(Ζη3) παραγόμενα με τη χημική διεργασία εναπόθεσης ατμών: 

1. 'Ογκου μεγαλύτερου από 100 οητ * ή 

2. Διαμέτρου μεγαλύτερης από 80 ιπιτι με πάχος τουλάχιστον ίσο προς 20 γπγπ- 


β. Συνθετικοί κρύσταλλοι από τα ακόλουθα ηλεκτροοπτικά υλικά: 

1. Αρσενικικό καλιοτσανύλιο (ΚΤΑ)' 

2. Σεληνιούχο αργυρογάλλιο (ΑοόειΒβ^· ή 

3. Σεληνιούχο θαλιοαρσενικό (ΤΙ ^ΑδΒθ 9 , γνωστό επίσης ωςΤΑ3)· 


γ. Μη γραμμικό οπτικά υλικά που έχουν: 

1. Επιδεκτικότητα τρίτης τάξης (οΡϊ 3) το πολύ ίση προς 1 νν/ιτι 2 * και 

2. Χρόνο απόκρισης μικρότερο από 1 γπ5 - 


δ. Ακατέργαστα υποστρώματα· πυρποκαρβιδίου ή υλικά με εναπόθεση βηρυλλίου βηρυλλίου 
(Βθ/Βθ) με διάμετρο ή μήκος μείζονας άξονα άνω των 300 γππτ 


ε. Υλικά χαμηλής οπτικής απορρόφησης, ως εξής: 

1. Χύδην ενώσεις φθορίου περιέχουσες συστατικά καθαρότητας 99,999% ή καλύτερης- 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το σημείο 6Γ004.ε.1. προδιαγράφει φθοριούχες ενώσεις του ζιρκονίου ή 

αργιλίου και παραλλαγές. 

2. Χύδην φθοριούχος ύαλος κατασκευασμένη από ενώσεις προδιαγραφόμενες στο σημείο 
6Γ004.ε.1.· 

στ, Υαλος, περιλαμβανομένων τηγμένου πυριτίου, υάλου με φωσφάτα, υάλου με 
φθοροφωσφάτα, φθοριούχου ζιρκονίου (ΖγΡ^ και φθοριούχου χαφνίαυ (ΗίΕ ^ με: 

1, Συγκέντρωση ιόντων υδροξυλίου (ΟΗ-) μικρότερη από 5 ρρπν 

2, Ενοποιημένα επίπεδα μεταλλικής καθαρότητας κάτω του 1 ρρπν και 

3, Υψηλή ομοιογένεια (δείκτης διαθλαστικής διακύμανσης) κάτω των 5 X 10 4 · 

ζ. Υλικό συνθετικώς παραγόμενων αδαμάντων με απορρόφηση κάτω του 10 4 οπν’ για μήκη 
κύματος άνω των 200 ηιπ και μέχρι 14.000 πην 

η. ΤΙροσχηματισμοί οπτικών ινών* σποτελούμενοι από χύδην ενώσεις φθορίου περιέχουσες 
συστατικά καθαρότητας 99,999% ή καλύτερης, ειδικώς σχεδιασμένα για την κατασκευή 
*ινών φθορίου* που προδιαγράφονται στο σημείο 6Α004.στ. 

60005 Συνθετικό υλικό ξενιστή 'λέϊζερ* σε ημπελή μορφή, ως εξής: 
α. Σάπφειροι με προσμείξεις τασνίου- 
β. Αλεξανδρίτης. 

6 ϋ Λογισμικό 

60001 "Λογισμικό· ειδικώς σχεδιασμένο για την 'ανάπτυξη· ή Υιαραγωγή'εξοπλισμού που 
προδιαγράφεται στις κατηγορίες 6Α004, 6Α005, 6Α008 ή 6Β008. 

60002 *Λογισμικά* ειδικώς σχεδιασμένο για τη “χρήση* εξοπλισμού προδιαγραφόμενου στα σημεία 
6Α002,β., ή 6Α008 ή 6Β008. 

60003. Λοιπό *λογισμικό*, ως εξής: 

α. 1. "Λογισμικό* ειδικώς σχεδιασμένο για διαμόρφωση ηχητικών δεσμών για την επεξεργασία 
σε κλίμακα *πραγματικού χρόνου* ηχητικών δεδομένων για παθητική λήψη με τη χρήση 
ρυμουλκούμενων συστοιχιών υδροφώνων· 

2. “Κώδικας πηγής* για την 'επεξεργασία σε κλίμακα πραγματικού χρόνου* ηχητικών 
δεδομένων για παθητική λήψη που χρησιμοποιεί ρυμουλκούμενες συστοιχίες 
υδροφώνων 

β. 1. “Λογισμικό* ειδικώς σχεδιασμένο για συστήματα μαγνητικής αντιστάθμισης για 
μαγνηπκούς αισθητήρες μελετημένους ώστε να λεσουργούν σε κινητές εξέδρες- 
2 . *Λογισμικό* ειδικώς σχεδιασμένο για ανίχ/ευση μαγνητικών ανωμαλιών σε κινητές 
εξέδρες- 
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60102 

60103 

6 Ε 

6Ε001 

6Ε002 

6Ε003 


γ. Λογισμικό 1 ειδικώς σχεδιασμένο για τη διόρθωση κινησιακών επιδράσεων βαρυτομέτρων ή 
βαρυτικών κλισιμέτρων ' 

δ. 1. ^Προγράμματα" εφαρμογών "λογισμικού* ελέγχου εναερίου κυκλοφορίας, φιλοξενούμενα 
σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές γενικής χρήσης και ευρισκόμενα σε κέντρα ελέγχου 
εναέριας κυκλοφορίας (ΑΤΟ) και ικανά για οποιοδήπστε από τα ακόλουθα- 
α. Να επεξεργάζονται και να προβάλλουν σε οθόνη άνω των 150 ταυτοχρόνων 'ιγνών 
συστήματος*· 

β. Να δέχονται δεδομένα στόχων ραδιοεντοπισμού από άνω των τεσσάρων πρωτεύοντες 
ραδιοεντοπιστές- ή ^ 

γ. Να παραδίδουν αυτομάτως δεδομένα στόχων πρωτεύοντος ραδιοεντοπιστή (αν δεν 
συσχετίζονται με δεδομένα από δευτερεύοντα ραδιοεντοπιστή εππήρησης (33Β)5 από 
το φιλοξενούν κέντρο ΑΤΟ προς άλλο κέντρο ΑΤΟ- 
2. Λογισμικό για τη μελέτη ή "παραγωγή* Θόλων τοποθέτησης κεραιών οι οποίου 
α. Εχουν μελετηθεί ειδικώς για να προστατεύουν τις "ηλεκτρονικώς οδηγούμενες 
φασικώς συγχρονισμένες συ στο χιοκερ αίες* που προδιαγράφονται στο σηυείο 
ΘΑΟΟΘ.ε.· και 

β. Περιορίζουν τη μέση αύξηση της στάθμης του πλευρικού λωβού σε κάτω από 13 άά 
για συχνότητες τουλάχιστον ίσες προς 2 ΟΗζ. 

•Λογισμικό* ειδικώς σχεδιασμένο για τη "χρήση* των προδιαγραφόμενων στο (Μ] 6Α108 ειδών. 

"Λογισμικό* που επεξεργάζεται κσταγεγραμένα δεδομένα μετά την πτήση τα ?Μ12β31 οποία 
αποκτώνται από τα προδιαγραφόμενα στο σημείο 6Α108.β. συστήματα, επσρέπει δε τον 
προσδιορισμό της θέσης οχημάτων σε όλη την τροχιά πτήσεώς τους. 

Τεχνολογία 


"Τεχνολογία* σύμφωνα με τις παρατηρήσεις γενικής τεχνολογίας για την ΓΟ] *ανάτττυξη* 
εξοπλισμού, υλικών ή ’λογισμικού* που προδιαγράφονται στα 6Α., 6Β., 60. ή 60. 

•Τεχνολογία* σύμφωνα με τις παρατηρήσεις γενικής τεχνολογίας για την "παραγωγή* 
εξοπλισμού η υλικών προδιαγραφόμενων στα 6Α., 6Β. ή 60 


Λοιπή "τεχνολογία", ως εξής: 

α. 1. Τεχνολογία" επικάλυψης και κατεργασίας οπτικών επιφανειών, απαπούμενη για τπν 

επίτευξη ομοιομορφίας βαθμού 99,5% ή καλύτερου γ,α οπτικές επικαλύψεις δ αμάτοου ή 

Ιχ7θ“ ν · 500 ™ “■ με <“νω «ο» η 0 ;? 

2 . Τεχνολογίες οπτικών κατασκευών, ως εξής: 

α · Γι ° 1 Τ ιν εν σειρά παραγωγή οπτικών δομικών μερών με ρυθμό άνω των 10 γώ 2 
επιφάνειας κατ' έτος σε οποιαδήποτε μονή άτρακτο και αε¬ 
ί. Επιφάνεια άνω του 1 γπ 2 · και 

Ζ Χ° Ι0Τητας επιφάνειας άνω του δεκ6τ °σ του λ ππ5 στο μήκος κύματος κατά τη 

β. Τεχνικές τορνιρίσματος με μονοσημειακό αδάμαντα που παράγουν οκρίβειεο 
τωνοΤ^ 1 ^ επιφάνειας καλύτε Ρ ε ς από 10 ΠΓΠ ΠΠ3 σε μη επίπεδες επιφάνειες άνω 
Σημείωση: Βλέπε επίσης σημείο 2Ε003. 

Ρ* Λ · ^ Λ °^ 0γία ' για 0ΓΓΠκά ΦΑ-φα Με εύρος ζώνης χο πολύ ίσο προς 10 πτη, οπτικό πεδίο 
( ΟΥ) άνω των 40" και ανάλυση άνω των 0,75 ζεύγη γραμμής ανά ΓηϋΙίταάίΗπ' 

2 ' 2 ε ^' ολο Υ ια ' Όπαιτούμενη" για την *ανάπτυξη·, "παραγωγή* ή "χρήση" ειδικώς 
σχεδιασμένων οργάνων διάγνωσης ή στόχων σε εγκαταστάσεις δοκιμών Ίοεετ 

δ^^ 009, (3ΗΡΙ) ή Υΐα ^ δ ° Κ ^ ή αξΐ0λώ ^^ σϊΓοΧένων με 


{. Τεχνολογία* -απαπούμενη* για την «ανάπτυξη* ή «παραγωγή* "μα^ητομέτρων* αε πύλη ηο,ν 
Π "συστημάτων μαγνητομέτρων" με πύλη ροής, Στάθμης θορύβου ΡΡ Μ ^ Ρ ° ής 
Μικρότερης από 0,05 πΤ πτκ ανά τετραγωνική ρίζα Ηζ σε συχνότητες κάτω του 1 Ηζ· 

2 . 1 X ίο· 3 ηΤ πτΐ3 ανά τετραγωνική ρίζα Ηζ σε συχνότητες 1 Ηζ και άνω. 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7747 


6Ε101 Τεχνολογία" σύμφωνα με τις παρατηρήσεις γενικής τεχνολογίας για τη "χρήση" εξοπλισμού ή 
"λογισμικού* προδιαγραφόμενου στα 6Α002, 6Α007.β. και γ., 6Α008, 6Α102, 6Α107, 6Α108, 
6Ω102 ή 60103. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στο παρόν εδάφιο προδιαγράφεται μόνο "τεχνολογία" για εξοπλισμό 

προδιαγραφόμενο στο 6Α008, όταν ο τελευταίος έχει μελετηθεί για 
αεροφερόμενες εφαρμογές και είναι χρησιμοποιήσιμος σε "βλήματα". 

6Ε201 Τεχνολογία" σύμφωνα με τις παρατηρήσεις γενικής τεχνολογίας για τη "χρήση" εξοπλισμού 

προδιαγραφόμενου στα 6Α003. 6Α005.α.1.γ., 6Α005.α.2.α„ 6Α005.γ.1.β„ 6Α005.γ.2.γ.2„ 6Α005γ 
.2.δ.2.β„ 6Α202, 6Α203, 6Α205, 6Α225 ή 6Α226. 

Κατηγορία 7 ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

7Α Εξοπλισμός, συναρμολογήματα και συστατικά μέρη 

7Α001 Εππαχυνσίμετρα προοριζόμενα προς χρήση για συστήματα αδρανειακής 

πλοήγησης ή καθοδήγησης, τα οποία παρουσιάζουν οιοδήπστε από τα [Μ9σ] ακόλουθα 
χαρακτηριστικά, καθώς και τα ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη τους- 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ 7 Α 101 

α. "Σταθερότητα" "εγγενούς απόκλισης* μικρότερη (καλύτερη) από 130 πιίοΓορ ως προς 
σταθερή τιμή διακρίβωσης σε χρονικό διάστημα ενός έτους· 

β. Σταθερότητα συντελεστή κλίμακας* μικρότερη (καλύτερη) από 130 ρρτπ ως προς σταθερή 
τιμή διακρίβωσης σε χρονικό διάστημα ενός έτους· ' ’ Γ * 

γ. Προοριζόμενα να λειτουργούν σε γραμμική εππάχυνση που υπερβαίνει τα 100 9 · 

7Α002 Γυροσκόπια που παρουσιάζουν οιοδήποτε από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, καθώς και ειδικά 
σχεδιασμένα συστατικά μέρη τους: 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ 7Α102. 

α. "Σταθερότητα ρυθμού εκτροπής* ένδειξης που μετράται σε περιβάλλον 1 9 για περίοδο 
τριών μηνών και ως προς σταθερή τιμή διακρίβωσης οργάνου: 

1. Μικρότερη (καλύτερη) από 0,1° ανά ώρα όταν προορίζεται να λεπουργήσει σε γραμμική 

εππάχυνση που δεν υπερβαίνει τα 10 9’ή 

2. Μικρότερη (καλύτερη) από 0,5° ανά ώρα όταν προορίζεται να λειτουργήσει σε γραμμική 
εππάχυνση από 10 ς μέχρι και 100 9 · 

β. Που προορίζονται να λεπουργούν σε μεγέθη γραμμικής εππάχυνσης άνω των 100 9 , 

7Α003 Συστήματα αδρανειακής πλοήγησης (με καρδανική ανάρτηση και συνδέσμους = εΠσράοννη) 
καθώς και αδρανειακός εξοπλισμός για τον προσανατολισμό, την 

καθοδήγηση, τον χειρισμό, που παρουσιάζουν οιοδήποτε από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, 
καθώς και ειδικά σχεδιασμένα κατασκευαστικά μέρη τους· 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ 7Α103. 

α. Για "αεροσκάφη*: 

1. Σφάλμα πλοήγησης (απηλλαγμένο αδρανείας) μεγέθους 0,8 ναυτικών μιλίων ανά ώρα 
(50% πιθανότητα κυκλικού λάθους (ΟίΓσυ&Γ Εγγογ ΡΓοΡθόΙβ)) ή λιγότερο (καλύτερα) 
κατόπιν κανονικής ευθυγράμμισης· 

2. Που δεν έχουν εγκριθεί από τις *υπηρεσίες πολιτικής αεροπορίας" προς χρήση από 
αεροσκάφη "πολιτικής αεροπορίας"· ή 

3. Που προορίζονται να λεπουργούν σε μεγέθη γραμμικής εππάχυνσης άνω των 10 9' 

β, Για επίγεια χρήση ή σε *διαοτημικό όχημα*: 

1. Σφάλμα πλοήγησης (απηλλαγμένο αδρανείας) μεγέθους 0,8 ναυτικών μιλίων ανά ώρα 

(50% πιθανότητα κυκλικού λάθους (ΩΪΓσυΙατ Επόγ ΡτοόαάΙθ)) ή λιγότερο (καλύτεοα) 
κατόπιν κανονικής ευθυγράμμισης· ρ ’ 

2. Που προορίζονται να λεπουργούν σε μεγέθη γραμμικής εππάχυνσης άνω των 10 9 - 
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7Α004 Γυροαστρικές πυξίδες και άλλες διατάξεις για τον ακριβή προσδιορισμό 

της θέσης ή του προσανατολισμού μέσω αυτόματης παρακολούθησης ουρανίων 

τόξου™* ^ δ ° Ρυ ^ 0ρων · με ακρ ^ εια α ζΨ ιου6ίου ίση ή μικρότερη (καλύτερη) από 5 δεύτερα του 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ 7Α104. 

7Α005 Εξοπλισμοί λήψης ακριβούς θέσης από Δορυφόρο Παγκόσμιας Αεροπλοΐας 
(ΘΙοάαΙ Ρθ5ίίϊοπΐη9 ΒαίεΙΙΗβ = (3Ρ5) που παρουσιάζουν οιοδήποτε από τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά, καθώς και τα ειδικά σχεδιασμένα συστατικά τους υέοη· 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ 7Α105. Ν Ρ 1 ' 


7Α006 


7Α101 


7Α102 


7Α103 


7Α104 


7Α105 


α. Χρησιμοποιούν κρυπτογράφηση/αποκρυπτογράφηση· ή 

β. Αυτοπροσαρμοζόμενη κεραία· 

Υψίμετρα εν πτήσει που λειτουργούν εκτός του φάσματος 
συχνοτήτων από 4,2 μέχρι 4,4 3Ηζ και παρουσιάζουν οιοδήποτε από τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ 7Α106. 

α. 'Διαχείριση ισχύος*· ή 

β. Χρησιμοποιούν διαμόρφωση μετατόπισης φάσεως. 

(Οσον αφορά τους αυτόματους πιλότους για υποβρύχια οχήματα βλέπε κατηγορία 8., όσον 
αφορά τα ραντάρ βλέπε κατηγορία 6.) 

Επίταχυνσίμετρα διαφορετικά από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 7Α001, των 
οποίων η κατώτατη τιμή ένδειξης είναι 0,05 9 ή μικρότερη, ή'που παρουσιάζουν σφάλμα 
γραφικότητας που κειται εντός του 0,25% του πλήρους φάσματος μέτρησης, ή παρουσιάζουν 
αμφότερα τα προηγούμενα χαρακτηριστικά και έχουν σχεδιαστεί προς χρήση σε συστήματα 
αορανειακής πλοηγησης η σε συστήματα καθοδήγησης όλων των τύπων και ειδικά 
σχεδιασμένα κατασκευαστικά στοιχεία για τα ανωτέρω. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σημείο 7Α101 δεν προσδιορίζει επσαχυνσιόμετρα τα οποία είναι ειδικά 

σχεδιασμένα και αναπτυγμένα ως αισθητήρες Μννο (ΜβαευΓβπιβηΐ ννίτίίβ ΟπΙΙΐηο 
- Μέτρηση κατά την γεώτρηση), που χρησιμοποιούνται για εργασίες στο Φοέαο 
της γεώτρησης. ^ ^ ^ 

Ολοι οι τύποι γυροσκοπίων, εκτός των αναφερομένων στην παράγραφο 
7Α002, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε *βλήμστα* και των οποίων η ’σταθερότητα ρυθμού 
έκτροπης είναι μικρότερη από 0,5° (1 σίγμα ή ππε) ανά ώρα σε συνθήκες εππάχυνσης 1 α και 
ειδικά σχεδιασμένα κατασκευαστικά στοιχεία για τα ανωτέρω. 

7 ΧΓ Π · η ~ 0ς Λ , Καΐ συ ' στήμ Λ? σ ^ 0ή ' ίησ ^' εκτό ς των αναφερομένων στην παράγραφο 
^™ίά μέρίτους^ 0 ^ 10 ° Κ0 “ καθώς και τα ειδικά οχεδιασμέϊα 

α. Αδρανειακοί ή λοστοί εξοπλισμοί που χρησιμοποιούν επταχυνσίμετρα ή γυροσκόπια που 
καθορίζονται στις παραγράφους 7Α001, 7Α002, 7Α101 ή 7Α102 καθώς και τα συστήματα 
όπου ενσωματώνεται ο εξοπλισμός αστός* ^ 

β. Ολοκληρωμένα συστήματα οργάνων πτήσης, περιλαμβανομένων των γυροσκοπίων 

Των αι/ΤΟμί ^ ων πιλότων * που έχουν σχεδιαστεί ή τροποποιηθεί προς 
χρήση στα συστήματα που ορίζονται στις παραγράφους 9Α004 ή 9Α104. ' 

Γυροαστροσκοπικές πυξίδες και άλλες διατάξεις, εκτός των προβλεπομένων 

στην παράγραφο 7Α004, που καθορίζουν τη θέση ή τον προσανατολισμό μέσω αυτόματης 

παρακολούθησης ουράνιων σωμάτων ή δορυφόρων, καθώς και τα ειδικά σχεδιασμένα 
συστατικά μέρη τους. Λ ""ή*·*” 

Εξοπλισμοί λήψης σημάτων από Δορυφόρο Αεροπλοΐας (ΘΡ3) ή συναφείς 

εξοπλισμοί δορυφορικής λήψης, εκτός των καθορισμένων στην παράγραφο 7Α005 οι οποίοι 
έχουν την ικανότητα να παρέχουν πληροφορίες γ,α την πλοήγί,αη ™ό τις ακόλουθίς ^3ήκες 
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7Α106 

7Α115 

7Α116 

7Α117 

7Β 

7Β001 


λειτουργίας και έχουν σχεδ^στεί ή τροποποιηθεί προς χρήοτη στα συστήματα που 
καθορίζονται στις παραγράφους 9Α004 ή 9Α104: 

α. Σε ταχύτητες που υπερβαίνουν τα 515 ητ/8- και 

β. Σε ύψος άνω των 18 Κγπ. 

Ραδιοϋψίμετρα ή ραδιοϋψίμετρα Ι35θγ, εκτός των καθοριζομένων στην 

κπθη^ηί-π 7 ίί Χ36 ' τα 0 Π λΪ έχ0ϋν σχεδιαστεί Π τροποποιηθεί προς χρήση στα συστήματα που 
καθορίζονται στις παραγράφους 9Α004 ή 9Α104. ' 

Παθητικοί αισθητήρες για τον καθορισμό της συμπεριφοράς έναντι ειδικών 

νηηπ^η?^ ΙΚων Πη £ (εξοπλισμός εξεύρεσης της κατεύθυνσης) ή για τον καθορισμό των 

Τ εδάφους ’ 01 0Π0ί01 έ Χ ουν σχεδιαστεί ή τροποποιηθεί προς χρήση σε συστ 
ήματα τα οποία καθορίζονται στις παραγράφους 9Α004 ή 9Α104. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Περιλαμβάνονται εν προκειμένω αισθητήρες για τον ακόλουθο εξοπλισμό- 

α Εξοπλισμός χαρτογράφησης εδάφους- 

β. Αισθητήρες εξοπλισμού απεικόνισης- 
„Υ· Εξοπλισμός συμβολομέτρου. 

Συστήματα ελέγχου πτήσης των ακολούθων τύπων που έχουν σχεδιαστεί ή 
τροποποιηθεί για τα συστήματα που καθορίζονται στις παραγράφους 9Α004 ή 9Α104: 

α ™Ζν ΠλεΐίΓρ0 ™ αν “ ά « ε " έλε ”ΐς Χλομών δ, α 

β. Εξοπλισμός ένδειξης του ύψους. 

•Σύνολα καθοδήγησης· τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ·βλήματα· 

/ ' να ακρίβεια συστήματος μικρότερη ή ίση προς 3,33% της εμβέλειας 

(πχ ανότητα κυκλικού σφάλματος ΌΕΡ· 10 Κγπ ή λιγότερο σε εμβέλεια 300 Κτη). 


Εξοπλισμός δοκιμών, επιθεωρήσεων και παραγωγής 

Εξοπλισμός δοκιμής, διακρίβωσης ή ευθυγράμμισης που έχει ειδικά 
σχεδιαστεί για τον εξοπλισμό που καθορίζεται στην υποκατηγορία 7Α. 

Εξαιρείται : εξοπλισμός για τη συντήρηση πρώτου επιπέδου ή δευτέρου επιπέδου. 

Τεχνικές παρατηρήσεις : 

1- Συντήρηση ποώτου επιπέδου 


, Η Λ α £ 0Χ ^ μ δας αδρανειακής Πλοήγησης εντοπίζεται στο αεροσκάφος με ενδείξεις στη 
μονάδα ελέγχου και οπτικοποιησης {οοπίτοΙ από ΡϊδρΟγ υπίί, ΟΟΐή ή με το μήνυμα που^ 

ϋπ ° συσπιμα · Συμ Φ ωνα με το εγχειρίδιο του κατασκευαστή το αίτιο 
της αστοχίας είναι δυνατό να εντοπιστεί στο επίπεδο της κακά λεπουργούσης 

μονάδας ( ι ' ΠΘ ^Ρΐ3οε3έ>Ιβ υπΛ, ΙΚυ). Ο χειριστής αφαιρεί εν συνεχεία τπ 
μονάδα ΙΡυ και την αντικαθιστά με εφεδρική. ιν ψ Ή συνεχεία τη 

2. Δεύτερο επίπεδο συντήοησηο 

Η ελαττωματική ΙΡυ αποστέλεται στο εργαστήριο συντήρησης (του κατασκευαστή ή του 
χρηστη που είναι υπευθυνος για τη συντήρηση δευτέρου επιπέδου). Στο εργαστήριά 
συντήρησης η κακώς λειτουργούσα ΐηυ υπόκεπαι σε δοκιμές με ™ κατά$Κ£ γ,α να 
“, ε · * α ' εντοπιστεί το ελαττωματικά συναρμολόγημα προς αντικατάσταση στο Υ 
?° Ρ ΓΘ Ρ ΐ3εβ ^1β 353ΘΓ71ΡΥ, 3ΗΑ). Το 3ΗΑ αφαιρεπαι και αντικαθίσταται με 
ηίηϊίί™ λειτουργεί. Το ελαττωματικό 3ΡΑ (ή ενδεχομένως η πλήρης ΙΗυ) Ρ 
αποστέλλεται εν συνεχεία στον κατασκευαστή ' 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το επίπεδο συντήρησης II δεν περιλαμβάνει την αφαίρεση από το 3ΗΑ των 
επηαχυνσιμέτρων ή αισθητηρών γυροσκοπίων που υπόκεινται σε 
περιορισμούς. 
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78002 Ο ακόλουθος εξοπλισμός που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τον ποιοτικό 
χαρακτηρισμό των καθρεπτών για γυροσκόπια δακτυλίων |3$θγ: 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ 7Β102. 

α. Μετρητές διασποράς με ακρίβεια μέτρησης ίση ή μικρότερη (καλύτερη) οπό 10 ρρπν 
β. Κατατομόμετρα (ργοΓιΙογπθΙθγ5) με ακρίβεια μέτρησης ίση ή μικρότερη (καλύτερη) από 0,5 

ΠΓΠ (5 3Π951ΓΟΓΠ). 

7Β003 Εξοπλισμός ειδικά σχεδιασμένος για την παραγωγή του εξοπλισμού που 
καθορίζεται στην υποπαράγραφο 7Α., όπου περιλαμβάνονται : 

α. Σταθμοί δοκιμών συντονισμού γυροσχοπίων· 

β. Σταθμοί δυναμικής ζυγοστάθμισης γυροσκοπίων 

γ. Σταθμοί ελέγχου του μονταρίσματος γυροσκοπίων δοκιμών κινητήρων 

δ. Σταθμοί εκκένωσης και πλήρωσης γυροσκοπίων 

ε. Κεντρόφυγη στερέωση για εφέδρανα γυροσκοπίων 

ζ. Σταθμοί για την ευθυγράμμιση των αξόνων εππαχυνσιμέτρων. 

7Β102 Ανακλασιόμετρα ειδικά σχεδιασμένα για τον χαρακτηρισμό κατόπτρων, για 

γυροσκόπια ΊοεεΠ με ακρίβεια μέτρησης ίση ή μικρότερη (καλύτερη) των 50 ρριπ. 

7Β103 Ιδιαίτερα σχεδιασμένες "εγκαταστάσεις παραγωγής* του εξοπλισμού που 
καθορίζεται στην παράγραφο 7Α117. 

70 Υλικά 

Ουδέν 


7ϋ Λογισμικό 

7ϋ001 "Λογισμικό 1 ειδικά σχεδιασμένο ή τροποποιημένο για την "ανάπτυξη" ή 

"παραγωγή" του εξοπλισμού που καθορίζεται στις παραγράφους 7Α. ή 7Β, 

7Ω002 Λογισμικό σε "πηγαίο κώδικα" προς "χρήση" σε οιοδήποτε εξοπλισμό 

αδρανειακής πλοήγησης ή σε συστήματα αναφοράς θέσης και πορείας αεροσκάφους (ΑίΐίΙυάβ 
Ηβαάίπς ΠθίΒΓβποθ δγετβΓΠΒ, ΑΗΗ3) (εξαιοουυένων των ΑΗΡ5 με καρδανική ανάρτυση), 
συμπεριλαμβανομένων των αδρανειακών εξοπλισμών που δεν καθορίζονται στις παραγράφους 
7Α003 ή 7Α004. ' 


Τεχνικές παρατηρήσεις : Τα συστήματα ΑΗΡ5 κατά κανόνα διαφέρουν από τα συστήματα 
αδρανειακής πλοήγησης (ΙΝ3) κατά το ότι σύστημα ΑΗΡ3 παρέχει πληροφορίες για την πορεία 
του αεροσκάφους και κατά κανόνα δεν παρέχει πληροφορίες σχετικά με την εππάχυνση, την 
ταχύτητα και τη θέση που προέρχονται από το αδρανειακό σύστημα πλοήγησης. 


7Ω003 Λοιπό "λογισμικό", ως εξής: 


α. "Λογισμικό* ειδικά σχεδιασμένο η τροποποιημένο για να βελτιώνει τις επιδόσεις σε 

επιχειρησιακό επίπεδο ή να περιορίζει το σφάλμα πλοήγησης των συστημάτων στα υενέθη 
που καθορίζονται στις παραγράφους 7Α003 ή 7Α004· κ 1 ' 


β. Λογισμικό σε "πηγαίο κώδικα 1 για υβριδικά ολοκληρωμένα συστήματα το οποίο βελτιώνει τις 
επιδόσεις σε επιχειρησιακό επίπεδο ή περιορίζει το σφάλμα πλοήγησης των συστημάτων 
στα μεγέθη που καθορίζονται στην παράγραφο 7Α0Ο3, δια του συνεχούς συνδιασμού 
δεδομένων από την αδρανειακή πλοήγηση με οιαδήποτε από τα ακόλουθα δεδομένα 
πλοήγησης: 

1. Ταχύτητα ραντάρ ϋορρΙβΓ 

2 ’ ΩΡ5) μ ή να αναφ0ράς απ0 Δο Ρ υ Φ ό Ρ° Παγκόσμιας Αεροπλοϊας (ΘΙοΡβΙ ΡοεΐΙίοη 33ΐβΙΙΗβ, 

3. Από επίγεια βάση δεδομένων 


γ. Λογισμικό σε "Πηγαίο κώδικα 1 για ολοκληρωμένα συστήματα αεροηλεκτρονικής ή ελέγχου 
πτήσεων τα οποία συνδυάζουν δεδομένα από αισθητήρες και χρησιμοποιούν έμπειρα™ 
συστήματα γνωσεων ^ ^ 



70101 

70102 

70103 

7Ε 

7Ε001 

7Ε002. 

7Ε003 

7Ε004 
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δ. Λογισμικό σε *Πηγαίο κώδικο' για την *ανάπτυξη·: 

1. Ψηφιακών συστημάτων διαχείρισης πτήσης για αριστοποίηση της πορείας πτήσης· 

2. Ολοκληρωμένα συστήματα πρόωσης και ελέγχου πτήσης· 

3. Συστήματα χειρισμού δια ηλεκτρικών (%-βγ-ν/ϊΓθ) ή οπτο-ηλεκτρονικών σημάτων (ίΝαΠί- 
Ργ-Ιΐρ^Ι)· 

4. Ενεργά συστήματα ελέγχου πτήσης* με ανοχή βλάβης ή αυτοεπανόρθωση· 

5. Αερομεταφερόμενου εξοπλισμού αυτομάτου ευρέσεως κατεύθυνσης· 

6. Συστήματα πληροφοριών αέρος βασιζόμενα σε στατικές πληροφορίες επιφάνειας· 

7. Οθόνες απεικόνισης στο ύψος οπτικού πεδίου σε πλέγμα ή οθόνες τρισδιάστατης 
απεικόνισης. 


•Λογισμικό* ειδικά σχεδιασμένο προς *χρήση* στον εξοπλισμό που 

καθορίζεται στις παραγράφους 7Α001 μέχρι 7Α006, 7Α101 μέχρι 7Α106, 7Α115, 7Β002, 7Β003 


■Λογισμικό* προς ενσωμάτωση στον εξοπλισμό 
7Α103. 


που καθορίζεται στις παραγράφους 7Α003 ή 


■Λογισμικά* ειδικά σχεδιασμένο για δραστηριότητες εκπόνησης μοντέλλων ή 
έξομοίωσης των 'συνόλων καθοδήγησης* που προσδιορίζονται στο σημείο 7Α117 

ή για την σχεδιασπκή τους ολοκλήρωση με τα συστήματα που προσδιορίζονται στα οπιιεία 
9Α004 ή 9Α104 

Σημείωση: Το *λογισμικό* που προσδιορίζεται στο σημείο 7ϋ103 εξακολουθεί να ελέγχεται 
όταν συνδυάζεται με ειδικά σχεδιασμένο υλικό που προσδιορίζεται στο σημείο 

Λ Λ Λ ΛΟ 


Τεχνολογία 

Τεχνολογία* σύμφωνα με την Παρατήρηση Γενικής Τεχνολογίας για την 
ανάπτυξη εξοπλισμού* ή ’λογισμικού* που καθορίζονται στις υποκατηγορίες 
7Α., 7Β, ή 70, 


Τεχνολογία* σύμφωνα με την Παρατήρηση Γενικής Τεχνολογίας για την 
•παραγωγή* εξοπλισμού που καθορίζονται στις υποπαραγράφους 7Α. ή 7Β. 


Τεχνολογία* σύμφωνα με την Παρατήρηση Γενικής Τεχνολογίας για την 
επιδιόρθωση, ανακαίνιση ή γενική επισκευή του εξοπλισμού που καθορίζεται 
στις παραγράφους 7Α001 έως 7Α004· 
εξαίΰουϋένπο : 


Τ αφ Τ 4μεσα ^ 5 '°<φίΡ»°η. Την αφαίρεση ή την 
αντικατάσταση φθαρμένων η μη επιδεχομένων επιδιόρθωση ΕΠΙ) και 5ΗΑ *πολπικού 

αεροσκάφους* σύμφωνα με την περιγραφή του επιπέδουσυντήρησης I ή του επιπέδου 
υντήρησης !| (βλέπε τεχνικές παρατηρήσεις επί της παραγράφου 7Β001). 


Λοιπές *τεχνολογίες*. ως εξής: 


α. Τεχνολογία* για την 'ανάπτυξη* ή *παραγωγή*: 

'■ σε^ηη^ό'τητες άνωτωνΤΜΗζ^ ° 1 ' τ0μαΐης κατεσθύνσεως ποα λεαοσργεί 

2. Συστημάτων πληροφοριών αέρος βασιζομένων μόνο σε στατικές πληροφορίες 
3 πΪγ α η ΠΟϋ εν χρησιμοποιούν συμβατικά αεροστόμια συλλογής δεδομένων 

απεικόνι^ς·*^ 0 ^** 0X0 υψ ° ς Τ ° υ 0Πτ,Κ ° ύ πε5ίου σε ^ οθονών Λιά^ς 

4 ' ^! Γ Υ 1μάτ “ ν α ®Ρσνειακής πλοήγησης ή γυροαστρικών πυξίδων που περιέχουν τα 
εππαχυνσιμετρα η τα γυροσκόπια που καθορίζονται στις παραγράφους 7Α001 ή 7Α002· 

β ' ΙπΓτνΧεχνολογία* -ανάπτυξης* -ενεργών συστημάτων ελέγχου πτήσης* 

£]μάίων β Των σϋσΐημάτων χειρισ Ρ ού δια Ηλεκτρικών ή οπτο^λεκίρονικών 


Μ? ρωσης γΐα την συνδεσ μ° λ °γίσ πολλών μικροηλεκτρονικών στοιχείων 
επεξεργασίας (ηλεκτρονικών υπολογιστών αεροσκάφους) για την επίτευξη 'επεΕεονασίαρ 
πραγματικού χρόνου* όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων ελέγχου- επεξεργασιας 
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2. Αντιστάθμιση των κανόνων ελέγχου για τη θέση των αισθητήρων ή τις δυναμικές 
φορτίσεις του αεροσκάφους, δηλαδή αντιστάθμιση των δονήσεων του περιβάλλοντος 
των αισθητήρων ή τις αποκλίσεις της θέσης του αισθητήρα από το κέντρο βαρύτητας· 

3. Ηλεκτρονική διαχείριση πλεονασμστικών δεδομένων ή πλεονασμστικών συστημάτων για 
επανόρθωση^ σ Φ αλμ6των · τΓ > ν ανο Χή σφαλμάτων, την απομόνωση σφαλμάτων ή την 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στο ανωτέρω εδάφιο 7Ε004.β.3, δεν περιλαμβάνεται η τεχνολογία για τον 
σχεδίασμά πλεονασμστικών φυσικών μεγεθών. 

4. Χειριστήρια ιττήσεως που επιτρέπουν την εν πτήση επανόρθωση των χειριστηρίων 
δύναμης και ροπής για πραγματικού χρόνου αυτόνομο έλεγχο του αεροσκάφους· 

5. Ενοποίηση των ψηφιακών πληροφοριών ελέγχου πτήσης, πλοήγησης και πρόωσης σε 
εΕαιρουυ^ης · συστημα δια Χ εί Ρ ισ Π < ί πτήσης γ ία την αριστοποίηση της πορείας πτήσης· 

Τεχνολογίας 1 "ανάπτυξης 1 συστημάτων οργάνων πτήσης που ενσωματώνονται 
αποκλειστικά για την πλοήγηση και την προσγείωση με νΟΡ (αμφίδρομα νΟΡ), ΟΜΕ 
{□ΐΞίαποβ Μθ33υ πη 9 Εςυϊρτπβηΐ = εξοπλισμός μέτρησης απόστασης), 113 (ΙπδίΓυτηβπΐ 

_ , ΙΠ9 δγδΐθΓη = σύστημα οργάνων προσγείωσης) ή Μ13 ( ΜϊΟΓΟννονβ Εοηάίηα δγείβιπ 
— σύστημα προσγείωσης με μικροκύματα)· 

6 ' Ψηφιακά συστήματα ελέγχου πτήσης ή πλήρως αυτόματα συστήματα 

γνώσεων^** ΓΓΠ ^ σΓ ' ί ’ με πο ^ ουε > αισ δητήρες που ενσωματώνουν έμπειρα συστήματα 


(Οσον αφορά την Τεχνολογία 1 των πλήρως αυτομάτων ψηφιακών χειριστηρίων 
(Ρυ!Ι ΑυΐΗοπίγ 0ί 9 ΐί3! Εηρίπβ ΟοηΐτοΙ (ΡΑΟΕΟ) βλέπε παράγραφο 9Ε003.Ο.10.) 


κινητήρα 


συνέχεια 

'· Η ακόλουθη Τεχνολογία" για την "ανάπτυξη" συστημάτων οργάνων ελικοπτέρων: 


1 . 


2 . 

3. 


Πολυαξονικά χειριστήρια πτήσής δι' ηλεκτρικών ή οπτοηλεκτρονικών σημάτων που 
συνδυάζουν σε ένα και μόνο στοιχείο χειρισμού τουλάχιστον δύο από τις ακόλουθεο 
λεπουργιες: ’ 

α. Συλλογικό χειρισμό- 
β. Κυκλικό χειρισμό· 
γ. Χειρισμό εκτροπής· 

"Συστήματα χειρισμού με ελεγχόμενη ροή για την εξουδετέρωση ροπής ή κατεύθυνσης 
Πτερύγια ρότορα ελικοπτέρου "Μεταβλητής Γεωμετρίας Αεροτομής* προς χρήση σε 
συστήματα τα οποία χρησιμοποιούν χειρισμό μεμονωμένων πτερυγίων. 


Τεχνολογία" σύμφωνα με την Παρατήρηση Γενικής Τεχνολογίας προς "χρήση" 

στον εξοπλισμό που καθορίζεται στις παραγράφους 7Α001 μέχρι 7Α006, 7Α101 μέχρι 7Α106 

7Α115 μέχρι 7Α117, 7Β002, 7Β003, 7Β102, 7Β103, 7Ω101 μέχρι 70103. 


Η ακόλουθη Τεχνολογία 1 για την προστασία αεροηλεκρονικών και ηλεκτρικών 

χ ν Ι ύν ° υς ηλειαραμαγνητικών παλμών (ΕΜΡ) και ηλεκτρομαγνητών 
παρεμβολών (ΕΜΙ) από εξωτερικές πηγές: 


α. Τεχνολογία 1 σχεδιασμού συστημάτων θωράκισης· 

Ρ ^ Ε οσυ λΟΥΙ άτ2? δΐαθμ ° ύ , ΥΙ ° ^ διαμ6ρ Φ ωσ Π στρωτοποιημένων ηλεκτρικών κυκλωμάτων και 


γ. Τεχνολογία 1 σχεδιασμού για τον προσδιορισμό των κριτιρίων ατρωσίας για τα 
προαναφερόμενα στις παραγράφους α και β. 

Τεχνολογία 1 για την ενοποίηση των πληροφοριών ελέγχου πτήσεως 

Ή βελτιστοποίηση 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8 - ΝΑΥΤΙΚΟ 

8Α Εξοπλισμός, συναρμολογημένα σύνολα και κατασκευαστικά μέρη 

8Α001 Τα εξής υποβρύχια οχήματα ή σκάφη επιφάνειας: 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οσον αφορά τους περιορισμούς για τον εξοπλισμό υποβρυχίων οχημάτων, 

βλέπε: 

Κατηγορία 5 'ασφάλεια πληροφοριών* για τον εξοπλισμό κρυτττογραφπμένπο 
επικοινωνίας· 

Κατηγορία 6 για τους αισθητήρες· 

Κατηγορίες 7 και 8 για τον εξοπλισμό πλοήγησης· 

Κατηγορία 8.Α. για τον υποβρύχιο εξοπλισμό. 

α. Επανδρωμένα, προσδεδεμένα υποβρύχια οχήματα σχεδιασμένα για να λειτουργούν σε 
βάθος άνω των 1.000 πτ 

β. Επανδρωμένα, μη προσδεδεμένα υποβρύχια οχήματα: 

1. Σχεδιασμένα να *λεαουργούν αυτόνομα* και με ικανότητα ανύψωσης; 
α. 10% ή περισσότερο του βάρους τους οτον αέρα· και 

β. 15 (<Ν ή περισσότερο· 

2. Σχεδιασμένα να λειτουργούν σε βάθος μεγαλύτερο από 1.000 πν ή 

3. α. Σχεδιασμένα να φέρουν πλήρωμα 4 ή περισσοτέρων ατόμων 

β. Σχεδιασμένα να *λεπουργούν αυτόνομα* για 10 ή περισσότερες ώρες* 
γ. Με 'εμβέλεια* 25 ναυτικά μίλια ή περισσότερα· και 
δ. Με μήκος 21 ιη ή λιγότερο· " 

γ. Μη επανδρωμένα, προσδεδεμένα υποβρύχια οχήματα σχεδιασμένα να λειτουργούν σε 
βάθος μεγαλύτερο από 1.000 γπ: ΚΤ 

1. σχεδιασμένα για αστοπροωθούμενους ελιγμούς χρησιμοποιώντας κινητήρες πρόωσης ή 
προωθητήρες ’έλικας-πηδαλίου* που καθορίζονται στο εδάφιο 8Α002.α.2.· η 

2. Διαθέτουν ζεύξη μεταβίβασης δεδομένων από οπτικές ίνες· ' 

δ, Μη επανδρωμένα προσδεδεμένα υποβρύχια οχήματα: 

1. Σχεδιασμένα για τον καθορισμό της πορείας σε σχέση προς οιαδήποτε γεωγραφική βάση 
αναφοράς χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση σε πραγματικό χρόνο* 

2. Που διαθέτουν ζεύξη μεταβίβασης ακουστικών δεδομένων ή κυβέρνησης- ή 

3 άνω των^ΟΟΟ γττ^ μετσ ^ ασΓις δεδο ^ ένων Π διακυβέρνησης από οπτικές ίνες μήκους 

ε. Συστήματα ανάσυρσης από τον ωκεανό με ικανόττητα ανάσυρσης άνω των 5 ΜΝ για την 
ανάσυρση αντικειμένων από^ βάθος μεγαλύτερο των 250 γπ, τα οποία διαθέτουν οιοδήποτε 
απο τα ακόλουθα δυο συστήματα: 1 

1. Σύστημα δυναμικού προσδιορισμού θέσης που καθιστά δυνατή τη διατήρηση της θέσης 
εντός ακτίνας 20 γπ από σημείο προκαθοριζόμενο από το σύστημα πλοήγησης· ή 
υστηματα πλοήγησης βυθού και ενσωμάτωσης δεδομένων πλοήγησης για βάθη 
μεγαλύτερα από 1.000, με ακρίβεια θέσης 10 γπ ως προς προκαθορισμένο σημείο· 

<π ' επι ^ ανεία( ϊ ("λήΡως περικλειόμενα από Ττοδιά·) μεγίστης ταχύτητας σχεδιασμού 

του έμφορτου οχήματος, που υπερβαίνει τους 30 κόμβους υπό χαρακτηριστικό ύψος 

άϋη'( κστά °] αστ Ί θαλάσσης 3) ή περισσότερο, πίεσης αεροστρώματος (ουδάίοη) 
άνω των 3.830 Ρα και λόγο άφορτου εκτοπίσματος προς έμφορτο εκτόπισμα μικρότερο του 


<· 


θάματα επιφάνειας (με άκαμπτα τοιχώματα) μεγίστης ταχύτητας σχεδιασμού, του 
έμφορτου οχήματος, που υπερβαίνει τους 40 κόμβους υπό χαρακτηριστικό ύψος κύματος 
3,25 γπ (κατάσταση θαλάσσης 5) ή περισσότερο· ^ 


η. Υδροπτέρυγα σκάφη με ενεργά συστήματα αυτομάτου ελέγχου των υδροτττερύγων 
μεγίστης ταχύτητας σχεδιασμού, έμφορτου σκάφους, 40 κόμβους ή περισσότερο υπό 
χαρακτηριστικό ύψος κύματος 3,25 πι (κατάσταση θαλάσσης 5) ή περισσότερο- 
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θ. Σκάφη μικρής επιφάνειας ισάλου με: 

1. Εμφορτο εκτόπισμα που υπερβαίνει τους 500 τόνους και μέγιστη ταχύτητα σχεδιασμού, 
έμφορτου σκάφους, μεγαλύτερη των 35 κόμβων υπό χαρακτηριστικό ύψος κύματος 
3,25 τη (κατάσταση θαλάσσης 5) ή περισσότερο- £ 

2. Εμφορτο εκτόπισμα που υπερβαίνει τους 1.500 τόνους και μέγιστη ταχύτητα 
σχεδιασμού, έμφορτου σκάφους, μεγαλύτερη των 25 κόμβων υπό χαρακτηριστικό ύψος 
κύματος 4 ιπ (κατάσταση θαλάσσης 6) ή περισσότερο- 

Τεχνική παρατήρηση : Το σκάφος μικρής επιφάνειας ισάλου ορίζεται με τον ακόλουθο 
τύπο: η ίσαλος για συγκεκριμένο επιχειρησιακό βύθισμα πρέπει να είναι μικρότερη από 2 
X (εκτοπιζόμενος όγκος γι' αυτό το βύθισμα)^. 

Τα ακόλουθα συστήματα ή εξοπλισμοί: 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για υποβρύχια συστήματα επικοινωνιών, Βλ. Κατηγορία 5 - Τηλεπικοινωνίες 

α. Συστήματα ή εξοπλισμοί, που έχουν ειδικά σχεδιαστεί ή τροποποιηθεί για υποβρύχια 
οχήματα, σχεδιασμένα να λεπουργούν σε βάθη μεγαλύτερα των 1.000 γπ, ως εξής: 

1. Περιβλήματα ή σκάφη έκθλιψης με μέγιστη διάμετρο εσωτερικού θαλάμου άνω του 
1,5 πν 

2. Κινητήρες ή προωθητήρες 'έλικας- πηδαλίου* συνεχούς ρεύματος· 

3. Καλώδια τροφοδοσίας και συνδέσεις τους που χρησιμοποιούν οπτικές ίνες και είναι 
ενισχυμένα με στοιχεία από συνθετιχά υλικά- 

β. Συστήματα, ειδικά σχεδιασμένα ή τροποποιημένα για τον αυτόματο*έλεγχο της κίνησης του 
εξοπλισμού των υποβρυχίων οχημάτων που καθορίζονται στην παράγραφο 8Α001 ,τα οποία 
χρησιμοποιούν πληροφορίες πλοήγησης και διαθέτουν κλειστού κυκλώματος 
σερβομηχανισμούς χειρισμού για: 

1. Να κινείται το όχημα εντός ακτίνας 10 τπ από προκαθορισμένο σημείο της στήλης 
ύδατος· 

2. Να διατηρούν τη θέση του οχήματος εντός ακτίνας 10 ιτι από προκαθορισμένο σημείο 
της στήλης ύδατος- ή 

3. Να διατηρούν τη θέση του οχήματος εντός ακτίνας 10 γπ ακολουθώντας καλώδιο 
τοποθετημένο επί του βυθού ή κάτω από αυτόν 

γ. Αγωγοί διείσδυσης στο σκάφος ή βύσματα διασύνδεσης οπτικών ινών- 

δ. Τα ακόλουθα συστήματα υποβρύχιας απειχόνισης: 

1. α. Τηλεοπτικά συστήματα (που περιλαμβάνουν μηχανή λήψης/κάμερα, σύστημα 

φωτισμού, εξοπλισμό παρακολούθησης και μετάδοσης σήματος) των οποίων η οριακή 
ευκρίνεια όταν μετράται στον αέρα υπερβαίνει τις 500 γραμμές και που έχουν 
σχεδιαστεί ή τροποποιηθεί για τηλεχειρισμό με υποβρύχιο όχημα- ή 

β. Υποβρύχιες μηχανές τηλεοπτικής λήψης με οριακή ευκρίνεια όταν μετράται στον αέοα 
μεγαλύτερη των 700 γραμμών 

ΐ£ΧΥί*ή σημείωση: Η οριακή ευκρίνεια στα τηλεοπτικά συστήματα είναι μέτρο της 
οριζόντιας ευκρίνειας που συνήθως εκφράζεται ως ο μέγιστος αριθμός γραμμών ανά 
ύψος εικόνας που διακρίνονται με δοκίμιο, χρησιμοποιώντας το πρότυπο ΙΕΕΕ 208/1960 
ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο. 

2. Συστήματα ειδικά σχεδιασμένα ή τροποποιημένα για τηλεχειρισμό με υποβρύχιο όχημα, 
που χρησιμοποιούν τεχνικές ελαχιστοποίησης των αποτελεσμάτων οπισθ ο διάχυσης 
συμπεριλαμβανομένων των στροβοσκοπικών διατάξεων φωτισμού (Γ 3 παΒ-α 3 ίθφ 
ΚΙυΓΠίησΙοΓΕ) ή συστημάτων *λέϊζερ·· 

3. Μηχανές τηλεοπτικής λήψης χαμηλού φωτισμού, ειδικά σχεδιασμένες ή τροποποιημένες 
για υποβρύχια χρήση οι οποίες περιλαμβάνουν: 

α. Σωλήνες ενίσχυσης εικόνας που καθορίζονται στο σημείο 6Α002.α.2.α.· και 
β. Παρέχουν περισσότερα από 150.000 'ενεργά εικονοκύτταρα* (βοΘυθ ρίχβίε) ανά 
συστοιχία εικονοκυττάρων στερεός κατάστασης (δοΐϊά 5(3ΐβ 3Γ83 3ΤΓ3γ)· 

ε. Φωτογραφικές μηχανές ειδικά σχεδιασμένες ή τροποποιημένες για υποβρύχια χρήση υε 
φιλμ 35 γπιτι ή μεγαλύτερα και διαθέτουν: 

1. Δυνατότητα αναγραφής στο φιλμ πληροφοριών που προέρχονται από πηγή εκτός της 
φωτογραφικής μηχανής- ^ 
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2. Αυτόματη ή τηλεκατευθυνόμενη εστίαση ειδικά σχεδιασμένη για υποβρύχια χρήση 

3. Αυτόματη διόρθωση της εστιακής απόστασης- ή 

4. Αυτόματο χειριστήριο αντιστάθμισης ειδικά σχεδιασμένο για να καθιστά δυνατή τη χρήση 
του περιβλήματος της υποβρύχιας φωτογραφικής μηχανής σε βάθη μεγαλύτερα 

των 1.000 πν 

στ. Ηλεκτρονικά συστήματα απεικόνισης ειδικά σχεδιασμένα ή τροποποιημένα για υποβρύχια 
χρήση τα οποία να μπορούν να αποθηκεύουν ψηφιακά περισσότερες από 50 εμφανισμένες 
εικόνες- 

ζ. Τα ακόλουθα συστήματα φωτισμού που είναι ειδικά σχεδιασμένα ή τροποποιημένα για 
υποβρύχια χρήση: 

1. Στροβοσκοπικά συστήματα φωτισμού ικανά να παρέχουν φωρεινή ενέργεια μεγαλύτερη 
από 300 ϋ ανά αναλαμπή- 

2. Συστήματα φωτισμού τόξου αργού ειδικά σχεδιασμένα προς χρήση σε βάθος 
μεγαλύτερο των 1.000 πν 

η. 'Ρομπότ* ειδικά σχεδιασμένα για υποβρύχια χρήση τα οποία ελέγχονται μέσω 
εξειδικευμένου υπολογιστή με καταχωρημένο πρόγραμμα και: 

1. Διαθέτουν συστήματα ελέγχου του *ρομπότ* με τη χρήση πληροφοριών από αισθητήρες 
οι οποίοι μετρούν τη δύναμη ή τη ροπή που ασκείται σε εξωτεριχό αντικείμενο, την 
απόσταση εξωτερικού αντικειμένου, ή αντιλαμβάνονται την επαφή μεταξύ του 'ρομπότ* 
και εξωτερικού αντικειμένου- ή 

2. Δύνανται να ασκήσουν δύναμη 250 Ν ή περισσότερο ή ροπή 250 Ναι ή περισσότερο και 
χρησιμοποιούν κράματα τπανίου ή ’ινώδη ή νηματώδη* 'σύμμικτα* υλικά στα δομικά τους 

μέρη· 

θ. Τηλεκατευθυνόμενοι αρθρωτοί βραχίονες ειδικά σχεδιασμένοι ή τροποποιημένοι για 
υποβρύχια χρήση οι οποίοι: 

1. Διαθέτουν συστήματα χειρισμού του βραχίονα με τη χρησιμοποίηση πληροφοριών από 
αισθητήρες οι οποίοι μετρούν τη ροπή ή τη δύναμη που ασκείται σε εξωτερικό 
αντικείμενο, ή αντιλαμβάνονται την επαφή μεταξύ του βραχίονα και εξωτερικού 
αντικειμένου- ή 

2. Ελέγχονται μέσω αναλογικών τεχνικών κυρίου-υποτελούς (ΓΠ3$ΐβΓ~5ΐ3ν© ιεοάπίςυεε) ή με 
τη χρήση εξειδικευμένου υπολογιστή καταχωρημένου προγράμματος, και διαθέτουν 
τουλάχιστον 5 βαθμούς ελευθερίας κινήσεως- 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για τον καθορισμό του αριθμού των βαθμών ελευθερίας κινήσεων 

μέτρούνται μόνο οι λειτουργίες με αναλογικό χειριστήριο που 
χρησιμοποιεί ανάδραση καθορισμού θέσης ή οι οποίες χρησιμοποιούν 
εξειδικευμένο υπολογιστή καταχωρημένου προγράμματος. 

ι Τα ακόλουθα συστήματα τροφοδοσίας που είναι ανεξάρτητα του εξωτερικού αέρα, όταν 
είναι ειδικά σχεδιασμένα για υποβρύχια χρήση: 

1. Κινητήρες κύκλου ΒΓαγίοπ, δΙΐτΙΐΟΒ ή ΟΗπΙαηθ ως συστήματα τροφοδοσίας ανεξάρτητα 
αέρος με οιοδήποτε από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

α. Χημικά συστήματα καθαρισμού ή απορρόφησης αερίων ειδικά σχεδιασμένα για την 
κατακράτηση του διοξειδίου του άνθρακα, του μονοξειδίου του άνθρακα και 
σωματιδίων από ανακυκλούμενα αποβαλλόμενα αέρια κινητήρος- 
β, Συστήματα ειδικά σχεδιασμένα να χρησιμοποιούν μονοστομικά αέρια- 
γ. Διατάξεις ή περιβλήματα ειδικά σχεδιασμένα για τη μείωση του θορύβου υποβρυχίως 
σε συχνότητες κάτω των 10 ΚΗζ, ή ειδικές διατάξεις ανάρτησης για την εξασθένιση 
των δονήσεων πρόσκρουσης- ή 
δ. Συστήματα ειδικά σχεδιασμένα για: 

1. Να συμπυκνώνουν τα προϊόντα της αντίδρασης ή για την αναμόρφωση καυσίμων 

2. Την αποθήκευση των προϊόντων της αντίδρασης- και 

3. Την διάθεση των προϊόντων της αντίδρασης έναντι πιέσεως 100 ΚΡ 3 ή 
περισσότερο- 

2. Ντηζελοκινητήρες ως συστήματα ανεξάρτητα αέρος που παρουσιάζουν όλα τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά; 

α. Χημικά συστήματα καθαρισμού ή απορρόφησης αερίων ειδικά σχεδιασμένα για την 
κατακράτηση του διοξειδίου του άνθρακα, του μονοξειδίου του άνθρακα και 
σωματιδίων από ανακυκλούμενα αποβαλλόμενα αέρια κινητήρας- 
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β. Συστήματα ειδικά σχεδιασμένα να χρησιμοποιούν μονοατομικά αέρια - 
γ. Διατάξεις ή περιβλήματα ειδικά σχεδιασμένα για τη μείωση του θορύβου υττοβρυγίως 
σε συχνότητες κάτω των 10 ΚΗζ, ή ειδικές διατάξεις ανάρτησης για την εξασθένιση 
των δονήσεων πρόσκρουσης- και 1 ^ 1 

δ. Ειδικά σχεδιασμένα συστήματα εξαγωγής αερίων που δεν αποβάλλουν συνεχώς τα 
προϊόντα της καύσης - ^ 

3 ί»* - 2 ™ 

β. Συστήματα ειδικά σχεδιασμένα για: 

Ι' Τη.3^ ών0υν Τα Πρ °? ντα της ή για την αναμόρφωση καυσίμων 

2. Την αποθήκευση των προϊόντων της αντίδρασης· και 

3 . Την διάθεση των προϊόντων της αντίδρασης έναντΤΗ,έσεως 100 ΚΡ 3 ή περισσότερο - 
ια. "Ποδιές*, παρεμβύσματα και δάκτυλοι ως εξής: 

? &Ε',Γ „ 

βΛΟΟ^ " 

5 Χ"„ΐ„^Χ~ V» - ο*™ 

* "Χποο 3 ^^ * υπεροπηλαίωοης αχεό,αομίνα γ,α το 

ή θ. - 

8ΑΜί τ π Ρ ,“ζ. α η ή ή σ 0τ Φη μ ' Κρήζ εΠ,φανείας ,σίΛο " ™υ καθορίζονται σπς παραγράφους 

«.απερνούρε,,ην 

^περιστρεφόμενα συστήματα ελίκων ισχύος άνω των 15 Μνν· 

Υ ' ϊρ^?' μσΤα Π °/ υ ^Πσιμοποιούν τεχνικές προ-περιδύνησης (ρτσ-εννίΠ) ή μετα- 
κ ρ" Ρ ί υ Γ ]στ ] ς ί 03{ - 5νν ' Γί ) γ* α ττ 1 ν εξομάλυνση της ροήΠτην έλ^α 
'■ ομστήμ™ 

ε · - ’ 

51 ως^β"^^ ή μετάδ0 "Κ «** "00 προορίζοντο, γ,α 

α τ^ν“ Ο Μν^ 0μέν0 " Ρήματ0ς καΐ ™ ανυίά συνα ΡΜ 0 λογήμστα πλήμνης, ,οχόος άνω 

?! ^ορ^ώγιμο Ρ< κινητήρε(^π^ωσης Ι ή^ρ^ ι ^^ μ |^^ρ° μν *"^,ό «« Μνν- 

αποδίδουν ισχύ άνω του Ο 1 ΜΥΥ - ^ ^ Ρ νητηρες μονίμου μαγνήτη, που 
ε. Αεριζόμενο ή βασ,κως με οερ,ζόμενα οοοτήματα Εν ,^ς ύνω των 2 , 5 ^ 


ιε. 
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3. Τα ακόλουθα συστήματα περιορισμού του θορύβου προς χρήση σε σκάφη εκτοπίσματος 
μεγαλυτέρου/ίσου προς 1.000 τόνους: 

α. Συστήματα περιορισμού του θορύβου σε συχνότητες κάτω των 500 Ηζ που 
αποτελού νται από σύνθετες ακουστικές αναρτήσεις για την ηχομόνωση 
ντηζελοκινητήρων, ντηζελογεννητριών, αεριοστρσβίλων, αεριοπαραγωγών στροβίλων, 
κινητήρων πρόωσης ή μηχανισμών υποπολλαπλασιασμού της πρόωσης, που έχουν 
ειδικά σχεδιαστεί για την ηχομόνωση ή την απορρόφηση δο\φεων και των οποίων η 
ενδιάμεση μάζα είναι μεγαλύτερη από 30% της μάζας του εξοπλισμού που θα 
συναρμολογηθεί επ' αυτών 

β. Ενεργά συστήματα περιορισμού ή εξουδετέρωσης του θορύβου, ή μαγνητικά 
εφέδρανα, που έχουν ειδικά σχεδιαστεί για συστήματα μετάδοσης της ισχύος και 
διαθέτουν ηλεκτρονικά συστήματα ρύθμισης ικανά να μειώνουν ενεργώς τις δονήσεις 
του εξοπλισμού, δια της δημιουργίας αντιθορυβικών ή αντιδονητικών σημάτων άμεσα 
στην πηγή Θορύβου ή δονήσεως- 

ιζ. Προωστικά συστήματα υδροστροβίλου που αποδίδουν ισχύ μεγαλύτερη των 2,5 Μνν 

χρησιμοποιώντας αποκλίνοντα ακροφΰσια και πτερύγια ρύθμισης της ροής για τη βελτίωση 
της απόδοσης πρόωσης και τον περιορισμό των δημιουργουμένων από την πρόωση 
θορύβων που εκπέμπονται υποβρυχίως. 

(Για τα υποβρύχια συστήματα επικοινωνιών βλέπε κατηγορία 5. - Τηλεπικοινωνίες). 

8Β Εξοπλισμοί δοκιμών, ελέγχου και παραγωγής 

8Β001 Υδροσήραγγες στις οποίες η στάθμη θορύβου είναι μικρότερη από 100 Ρ5 

(βάση αναφοράς 1 μικρορθεοαΐ, 1 Ηζ) στο φάσμα συχνοτήτων από 0 μέχρι 500 Ηζ, οι οποίες 
έχουν σχεδιαστεί για τη μέτρηση των ακουστικών πεδίων που δημιουργούνται από τη ροή του 
υδατος γύρω από μοντέλα συστημάτων πρόωσης. 


80 Υλικά 


8Γ001 Συντηγμένος αφρός για υποβρύχια χρήοη: 

α. Που προορίζεται για υποβρύχιο βάθος μεγαλύτερο από 1.000 μ· και 
β. Εχει πυκνότητα μικρότερη από 561 Κο/γπ*. 


80 


ν^Χ^ ώ?ο^ ζ γ „ μ ς ί>ος αφρός ° π<πελείΓ “ από κούφια ° πό ή 


Λογισμικό 


80001 -Λογισμικό; ειδικά σχεδιασμένο ή τροποποιημένο για την -ανάπτυξη* -παραγωγή* ή -χρήση- 
εξοπλισμού ή υλικών που καθορίζονται στις υποκατηγορίες 8Α, 8Β ή 80. 

80002 Ειδικό-λογισμικό-, ειδικά σχεδιασμένο ή τροποποιημένο για την 

’ παρ ί αγωγ ^ , ' "«ΛΰΡβωβη, Υ εν *ή επισκευή ή ανακαίνιση των υλικών που έχουν 
ειδικά σχεδιαστεί για τον περιορισμό του υποβρυχίου θορύβου. * 


8Ε 

8Ε001 


Τεχνολογία 

Τεχνολογία- σύμφωνα με τη Παρατήρηση Γενικής Τεχνολογίας για την 
βΧβΒ,^δΟ, * παραγωγή ' του εξοπλισ ^ ού ή Των υλ, « ών που καθορίζονται στις υποκατηγορίες 

8Ε002 Λοιπές -τεχνολογίες*: 

επ ·?· ό Ρ θ “°ή. γεν«ή επ,σκευή ή σνακαΐν,ση 
των ελίκων που έχουν ειδικά σχεδιαστεί για τη μείωση του υποβρυχίου θορύβου- 

ρ ' ε Τ 4Γα 0 ^Γ ή 3® Γ,ΓήΤ ^ ονακοίν ' οη τουεξοπλ,ομού "· Μθ0ρί ^°' ™ 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9 - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΩΣΗΣ, ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

9Α Εξοπλισμός, Συναρμολογήματα και Συστατικά Μέρη 

9Α001 Αεριοστρόβιλοι αεροσκαφών που περιλαμβάνουν οιαδήποτε από τις 
οριζόμενες στο εδάφιο 9Ε003.α., ως εξής: 

Σημ.: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ 9Α101. 


α. Μη πιστοποιημένες για το συγκεκριμένο "αεροσκάφος της πολιτικής αεροπορίας* για το 
οποίο προορίζονται- 

β. Δεν έχουν πιστοποιηθεί για πολπικές χρήσεις από την * υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας" 
γ. Εχουν σχεδιασθεί για πτήση πλεύσης ταχύτητας μεγαλύτερης από 1,2 Μεοίι για 
περισσότερο από τριάντα λεπτά. 

9Α002 Αεριοστρόβιλοι θαλάσσης με συνεχή ονομαστική ισχύ (πρότυπο 180) 

ίση προς ή μεγαλύτερη από 24,245 Κ\Υ και ειδική κατανάλωση καυσίμου μικρότερη από 0,219 
1<9/1<ννΐα για οποιαδήποτε τιμή ισχύος στην περιοχή από 35 έως 100% καθώς και τα ειδικά 
σχεδιασμένα συναρμολογημένα σύνολα και τα συστατικά μέρη τους. 

Σπυε'ιωση : Ο όρος 'αεριοστρόβιλοι θαλάσσης* περιλαμβάνει επίσης τους παράγωγους τύπους 
αεριοστροβίλων βιομηχανικής ή αεροπορικής χρήσεως που είναι προσαρμοσμένοι 
προκειμένου να χρησιμοποιούνται για την προώθηση θαλασσίων σκαφών ή την παραγωγή 
ηλεκτρικής ισχύος επί του σκάφους. 

9Α003 Ειδικά σχεδιασμένα συναρμολογημένα σύνολα και συστατικά μέρη που 

δεν περιέχουν οιαδήποτε από τις οριζόμενες στο εδάφιο 9Ε003.α., για τα ακόλουθα συστήματα 
πρόωσης αεριοστροβίλων: 

α. Της παραγράφου 9Α001 - ή 

β. Των οποίων η προέλευση του σχεδιασμού ή της παραγωγής είναι άγνωστη στον 
κατασκευαστή. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9Α003 δεν προσδιορίζει θαλάμους καύσεως με πολλαπλούς 

θόλους που λειτουργούν με μέση θερμοκρασία στην έξοδο του καυστήρα ίση ή 
μικρότερη από 1.813 Κ (1.540*0). 

9Α004 Οχήματα εκτόξευσης στο διάστημα ή *διαστημικά οχήματα* (εκτός των 
οφελίμων φορτίων τους). 

Σημ.: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ 9Α104. 

(Για το καθεστώς ελέγχου των προϊόντων που περιέχονται στο ωφέλιμο φορτίο των 
■διαστημικών οχημάτων* βλέπε τις κατάλληλες κατηγορίες.) 

9Α005 Πυραυλικά προωστικά συστήματα υγρού καυσίμου που περιέχουν 

οιαδήποτε από τα συστήματα ή τα συστατικά μέρη που ορίζονται στην 
παράγραφο 9Α006. 

Σημ.: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ 9Α105 ΚΑ! 9Α119. 

9Α006 Συστήματα ή συστατικά μέρη, ως εξής, ειδικά σχεδιασμένα για πυραυλικά 
προωστικά συστήματα υγρού καυσίμου: 

Σημ.: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ 9Α106 ΚΑΙ 9Α108. 

α. Κρυογενικσί ψύκχες, δοχεία Οθννοι, μεταφερόμενα επί του σκάφους, κρυογενικοί αγωγοί 
θερμότητας ή κρυογενικά συστήματα ειδικά σχεδιασμένα για χρήση σε διαστημικά οχήματα 
και ικανά για περιορισμό των απωλειών κρυογενικοΰ υγρού σε ποσοστό κάτω του 30% 
ετησίως* 

β. Κρυογενικές δεξαμενές ή ψυκτικά συστήματα κλειστού κύκλου ικανά για εξασφάλιση 
θερμοκρασιών ίσων προς ή μικρότερων από 100 Κ 

(-173*0) για *αεροσκάφη' ικανά για διαρκή πτήση σε ταχύτητα άνω των 3 ΜεεΙτ, για 
οχήματα εκτόξευσης ή για “διαστημικά οχήματα" 

γ. Συστήματα αποθήκευσης ή μεταφοράς υδρογόνου σε ημιστερεά κατάσταση- 
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δ. Στροβιλαντλίες υψηλής πιέσεως (άνω των 17,5 ΜΡα). συστατικά μέρη αντλιών ή τα συναφή 
συστήμστά τους για μετάδοση κίνησης αεριοπαραγωγού στροβίλου ή στροβίλου κύκλου με 
εξωτερικό μηχανικό έργο· 

ε. Υψηλής πιέσεως θάλαμοι ώθησης (άνω των 10,6 ΜΡα) και ακροφύσιά τους· 

στ. Συστήματα αποθήκευσης προωστικής ύλης που λειτουργούν σύμφωνα με την αρχή της 
τριχοειδούς επισχέσεως ή με θετική εξώθηση (δηλ. με εύκαμπτες ελαστικές δεξαμενές). 

9Α007 Πυραυλικά προωστικά συστήματα στερεού καυσίμου με οιοδήποτε των 
ακολούθων στοιχείων: 

Σημ.: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ 9Α119 
α. 1. Συνολική ωστική ικανότητα άνω των 1,1 ΜΝδ' ή 

2. Ειδική ωστική ισχύς ίση ή μεγαλύτερη με 2,4 ΚΝ5/Ι<9, με ροή ακροφυσίου υπό συνθήκες 
περιβάλλοντος επιφάνειας θαλάσσης για ρυθμισμένη πίεση θαλάμου 7 ΜΡα· 

β. 1. Λόγος μάζας καυσίμου ανά όροφο άνω του 88%· και 
2. Φόρτιση στερεού καυσίμου άνω του 86%· 

γ. Οιοδήποτε των συστατικών μερών που καθορίζονται στην παράγραφο 9Α008- ή 

δ, Συστήματα μόνωσης και δέσμευσης καυσίμου που λειτουργούν με βάση σχέδια κινητήρων 
απευθείας συνδεδεμένων για την εξασφάλιση ισχυρής μηχανικής σύνδεσης ή ως φραγμός 
στην χημική μετανάστευση μεταξύ του στέρεου καυσίμου και του μονωτικού υλικού του 
περιβλήματος, 

9Α008 Συστατικά μέρη ειδικά σχεδιασμένα για πυραυλικά προωστικά 
συστήματα στερεού καυσίμου: 

Σημ.: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ 9Α108. 

α. Συστήματα μόνωσης και δέσμευσης καυσίμου με χρήση χιτωνίων για την εξασφάλιση 
ισχυρού μηχανικού δεσμού ή ως φραγμός σε χημική μετανάστευση μεταξύ του στερεού 
καυσίμου και του μονωτικού υλικού του περιβλήματος· 

9Α008 συνέχεια 

β, Περιβλήματα κινητήρων με περιέλιξη από 'σύνθετα υλικά* διαμέτρου άνω των 0,61 πι ή με 
λόγο δομικής απόδοσης (Ρν/νΫ) άνω των 25 Καν 

Τεχνικές παρατη ρήσεις: Ο λόγος δομικής απόδοσης (ΡύΛΥ) είναι η πίεση ρήξεως (Ρ) 
πολλαπλασιασμένη επί τον όγκο του δοχείου (V) διαιρούμενη δια του συνολικού βάρους 
του δοχείου πιέσεως (νν). 

γ. Ακροφύσιά με επίπεδο ώσης άνω των 45 ΚΝ ή λόγος επιφανειακής διάβρωσης λαιμού 
ακροφυσίου κάτω των ο,075 γπγπ/5· 

δ. Συστήματα ελέγχου ανύσματος ώσεως μέσω κινητών ακροφυσίων μέσω δευτερεύουσας 
εγχΰσεως υγρού, ικανά για: 

1. Παντιαξονική κίνηση άνω των ± 5°· 

2. Περιστροφή γωνιακού ανύσματος ίση ή μεγαλύτερη με 20°/5· ή 

3. Εππάχυνση γωνιακού ανύσματος ίση ή μεγαλύτερη με 40°/8 Ζ . 

Τεχνικές παρατηρήσεις: Για τους σκοπούς των εδαφίων 9Α007.δ. και 9Α008.α., ως ισχυρός 
μηχανικός δεσμός νοείται ανοχή δεσμού ίση ή μεγαλύτερη από την δύναμη που ασκείται 
από το προωστ,χό υλικό. 

9Α009 Υβριδικά πυραυλικά προωστικά συστήματα με: 

Σημ.: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ 9Α109 ΚΑ! 9Α119. 

α. Ικανότητα ολικής ώσης άνω των 1,1 ΜΝδ· ή 

β. Επίπεδα ώσης άνω των 220 ΚΝ σε εξωτερικές συνθήκες κενού. 

9Α010 Ειδικά σχεδιασμένα συστατικά (δομικά) μέρη ή δομήματα για οχήματα 

εκτόξευσης ή προωστικά συστήματα οχημάτων εκτόξευσης, κατασκευασμένα με 
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9Α011 


9Α101 


9Α104 


9Α105 


*? ύ 'ί*7 ων * υ ^* ών ’ υλικών μεταλλικής 'μήτρας·, οργανικών 'σύνβετων· υλικών, υλικών 
1 0007 ή ίοο ίο*°^ ^ ^μ^β^λικών ενισχυμένων υλικών που καθορίζονται στις παραγράφους 

Σημ.: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ 1Α002 ΚΑΙ 9Α110. 

Αυλοαεριωθητές, αυλοαεριωθητές υπερηχητικής καύσεως ή κινητήρες 
συνδυασμένου κυκλου και τα ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη τους 
Σημ.: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ 9Α111 και 9Α118. Ρ ΡΠ ς ' 

ραφροί στροβιλοκινητήρες και στροβιλοκινητήρες διπλής ροής 

^" ερΛ ? μβανομέν .? ν ε Μβ°λοστροβιλοκινητήρων) οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε *βλήματα' 
εκτός αυτών που ορίζονται στην παράγραφο 9Α001, ως εξήςΓ ρ !μ , 

α. Κινητήρες που διαθέτουν τα δύο ακόλουθα χαρακτηριστικά - 

1. Μέγιστη προωθητική δύναμη άνω των 1000Ν (επιτυγχάνεται όταν ο κινητήρας δεν είναι 
^^ εεΠ ? μ ν ° ς) ' εξαιρο η υμέν " ν των κινητήρων που είναι πιστοποιημένο^ πολιτική 
χρηση, με μέγιστη προωθητική δύναμη 8890Ν (όταν ο κινητήρας δεν είναι ^ 

εγκατεστημένος), και 1 Ν 

2 ' Κστανάλωση * αυφθυ 0,13 Κ 9 /Ν/ϊτγ Τ 0 πολύ (υπό κανονικές και στατικές 

συνθήκες, στο επίπεδο της θάλασσας)· ή ’ 

β. Κινητήρες σχεδιασμένοι ή τροποποιημένοι για χρήση σε *βλήματα* 

Πυραυλοβολίδες, εμβέλειας τουλάχιστον 300 ίση 
Σημ.: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ 9Α004. 


Πυραυλοκινητήρες υγρού καυσίμου ως εξής - 
Σημ: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ 9Α119 

α καυσίμ0υ που ΧΡΠσιμοποιούνται σε ·βλήμστα*, εκτός αυτών που 

ορίζονται στην παράγραφο 9Α005, με ολική ικανότητα ώσης ίση ή μεγαλύτερη από 1,1 ΜΝ. 

β ?ηπ Ρ ϊ^ λ °Γ Κ ^Λ?. Ρε - υΥΡ ° ύ Καυ °^ 0υ ' που Χρησιμοποιούνται σε βλήματα ελάχιστου βεληνεκους 
ώσε£ς τΖάχ^ον οΪΓμ°Ν^ παρ4γραφ0 9Α005 1 9Α105 ·“·· Με ολ,κή ^αϊότττ,α 

9Α106 Συστήματα ή συστατικά μέρη, εκτός αυτών που ορίζονται στην παράγραφο 9Α006 που 

κα^Γ' " Π °“ *“ 

Πεπλατυσ υένα χαώνια για θαλάυουο ώσπο ή κπύπης - 
β. Ακροφύσια πυραύλων 
γ. Υποσυστήματα ελέγχου ωστικού ανύσματος - 


Τεχνικές παρατηρήσεις: Παραδείγματα μεθόδων για την επίτευξη ελέγχου ωστικού ανύσματος 

που ορίζονται στο εδάφιο 9Α106.γ. περιλαμβάνουν: 

1. Εύκαμπτο ακροφύσισ 

2. Εγχυση υγρού ή δευτερεύοντος αερίου - 

3. Κινητός κινητήρας ή ακροφύσιο- 

4. Εκτροπή του ρεύματος των καυσαερίων (πτερύγια ίθί ή 
αερ ο στόμια)· ή 

5. Ωστικές γλωττίδες. 


δ ' καθώ^^Γ^^ σγρών και υδαρών καυσίμων (συμπεριλαμβανομένων των οξειδωτών) 
καθώς και ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη για αυτά, που έχουν σχεδιασθεί ή μετστραπεί 

ΣΗΜΡΙΩ 7 Μ Υΐα η £ ^Ρ 1 ^ 0 ™ δονήσεων άνω των 10 9 γτπ$ μεταξύ 20 Ηζ και 2000 κί 
- Ε ΩΣΗ ' ακόλο ν υθες εΡβ ° βαλβΐδες ^ αντΜες που °ΡΦντπι στο παρόν σημείο είναι οι 

α. Σερβοβαλβίδες σχεδιασμένες για αριθμό ροής ίσο ή μεγαλύτερο από 24 

» £"£5* λ£Ι Γ Γ0 - σε πίεση ίση ή μεγαλύτερη από 7 ΜΡο, που 

οιαυετουν χρόνο απόκρισης ενεργοποιητή μικρότερο των 100 πιε· 

Ρ ' 8 Μο ε ϊι^ ών , Κα · υσ!μων ^° ξ0ν1 ^ τα Χ ύ Τ Τ ϊ χα ίστ Ί Ρε ή μεγαλύτερη από 
8.000 ιρπ, η με πίεση κατάθλιψης ίση με η μεγαλύτερη από 7 ΜΡ&. 
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9Α107 Πυραυλοκινητήρες στερεού καυσίμου, που χρησιμοποιούνται σε βλήματα 

ελάχιστου βεληνεκούς 300 Κγπ, εκτός εκείνων που ορίζονται στην παράγραφο 9Α007, με ολική 
ικανότητα ώσεως τουλάχιστον 0,841 ΜΝ. 

Σημείωση: Βλ. επίσης 9Α119. 

9Α108 Συστατικά μέρη, εκτός από τα οριζόμενα στην παράγραφο 9Α008, χρησιμοποιούμενα σε 

•βλήματα*, ειδικά σχεδιασμένα για πυραυλικά προωστικά συστήματα στερεών καυσίμων, ως 
εξής: 

α. Περιβλήματα πυραυλοκινητήρων, “εσωτερική επένδυση* και *μόνωσή' τους· 

β. Ακροφύσια πυραύλων 

γ. Υποσυστήματα ελέγχου ωστικού ανύσματος. 

Τεχνικές.παρατηρήσεις: Παραδείγματα μεθόδων επίτευξης ελέγχου ωστικού ανύσματος 

που ορίζεται στο εδάφιο 9Α108.γ. είναι: 

1. Εύκαμπτο ακροφύσιο· 

2. Εγχυση υγρού ή δευτερεύοντος αερίου - 

3. Κινητός κινητήρας ή ακροφύσιο· 

4. Εκτροπή του ρεύματος των καυσαερίων (πτερύγια ]θΙ ή 
αεροστόμια)· ή 

5. Ωστικές γλωττίδες. 

9Α109 Υβριδικοί πυραυλοκινητήρες χρησιμοποιούμενοι σε *βλήματα*, εκτός 

των περιγραφομένων στην παράγραφο 9Α009, καθώς και τα ειδικά σχεδιασμένα συστατικά 
μέρη τους. 

Σημ.: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ 9Α119. 

9Α110 Σύνθετα δομήματα, πολυστρωματικά υλικά και κατασκευές τους, εκτός 

των οριζομένων στην παράγραφο 9Α010, ειδικά σχεδιασμένα για χρήση στα συστήματα που 
ορίζονται στις παραγράφους 9Α004 ή 9Α104 ή στα υποσυστήματα που καθορίζονται στις 
παραγράφους 9Α005, 9Α007, 9Α105.α, 9Α106 έως 9Α108, 9Α116 ή 9Α119 καθώς και 
προ εμποτισμένων με ρητίνες ινωδών υλικών και των ινωδών προπλασμάτων τους (προφόρμες) 
με μεταλλική επίστρωση, κατασκευασμένα είτε από οργανική μήτρα ή μεταλλική μήτρα με 
χρήση ινών ή νηματοειδών ενισχύσεων με ειδική αντοχή στον εφελκυσμό μεγαλύτερη από 7,62 
χΙΟ πι και ειδικό μέτρο μεγαλύτερο από 3,18 χ 10* πι. 

Σημ.: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ 1Α002. 

Σημείωση : Τα μόνα προεμποτιομένα με ρητίνες ινώδη υλικά που ορίζονται στην παράγραφο 
9Α110 είναι εκείνα που χρησιμοποιούν ρητίνες με θερμοκρασία υαλώδους 
μετάπτωσης (Γς), μετά την κατεργασία, άνω των 418Κ (145°0), όπως ορίζεται στο 
πρότυπο Α5ΤΜ 04065 ή ισοδύναμο. 

9Α111 Κινητήρες αεριωθητή, χρησιμοποιούμενοι σε *βλήματα* καθώς και τα 
ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη τους. 

Σημ.: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ 9Α011 και 9Α118. 

9Α115 Εξοπλισμός υποστήριξης εκτοξεύσεων, σχεδιασμένος ή τροποποιημένος για συστήματα που 
ορίζονται στις παραγράφους 9Α004 ή 9Α104, ως εξής: 

α. Συσκευές κα) διατάξεις για χειρισμό, έλεγχο, ενεργοποίηση ή εκτόξευση· 

Ρ· Οχήματα για μεταφορά, χειρισμό, έλεγχο, ενεργοποίηση ή εκτόξευση. 

9Α116 Οχήματα επανεισόδου στην ατμόσφαιρα χρησιμοποιούμενα σε •βλήμστα', 
καθώς και σχεδιασμένος ή τροποποιημένος εξοπλισμός τους, ως εξής: 

α. Οχήματα επανεισόδου στην ατμόσφαιρα* 

β. θερμικοί θώρακες και συστατικά μέρη τους κατασκευασμένοι από κεραμικά ή 
θερμοαπαγωγά υλικά· 

γ. Απαγωγείς θερμόττττας και συστατικά μέρη τους κατασκευασμένα από ελαφρά υλικά υε 
υψηλή θερμοανθεκπκότητα· 
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δ. Ηλεκτρονικός εξοπλισμός ειδικά σχεδιασμένος για οχήματα επανεισόδου στην ατμόσφαιρα. 

9Α117 Μηχανισμοί αποχωρισμού βαθμιδών, μηχανισμοί αποκόλλησης και 
ενδιάμεσες βαθμίδες, χρησιμοποιούμενοι σε ·βλήμστα*. 

9Α118 Μηχανισμοί για τη ρύθμιση καύσης κινητήρων, χρησιμοποιούμενοι σε 
■βλήματα 1 , που καθορίζεται στις παραγράφους 9Α011 ή 9Α111. 

9Α119 Μεμονωμένες βαθμίδες πυραύλων, που χρησιμοποιούνται σε βλήμσταελάχιστου 
βεληνεκούς 300 Κγπ, εκτός των οριζόμενων στις παραγράφους 9Α005, 9Α007, 

9Α009, 9Α105, 9Α107 και 9Α109, 

9Β Εξοπλισμός Δοκιμών, Ελέγχου και Παραγωγής 

9Β001 Ειδικά σχεδιασμένος εξοπλισμός, εργαλεία ή διατάξεις στήριξης για την 

κατασκευή ή μέτρηση των πτερυγίων των αεριοστροβίλων, των σταθερών πτερυγίων ή των 
χυτευμένων στεγανών (προστατευτικών περιβλημάτων) των ακροπτερυγίων: 

α. Αυτοματοποιημένος εξοπλισμός που χρησιμοποιεί μη μηχανικές μεθόδους για τη μέτρηση 
των τοιχωμάτων των αεροτομών* 

β. Εργαλεία, διατάξεις στήριξης ή εξοπλισμός μέτρησης για μεθόδους διάτρησης οπών με 
'λέϊζερ 1 , εκτόξευση ύδατος ή ηλεκτροχημική/ηλεκτροδιαβρωτική επεξεργασία του εδαφίου 
9Ε003.γ.· 

γ. Εξοπλισμός κστευθυνόμενης στερεοποίησης ή μονοκρυσταλλικής χύτευσης* 
δ. Κεραμικοί πυρήνες ή κελύφη* 

ε. Εξοπλισμός ή εργαλεία για την κατασκευή κεραμικών πυρήνων* 
στ, Εξοπλισμός έκπλυσης κεραμικών πυρήνων* 

ζ. Εξοπλισμός για την παρασκευή κέρινων προπλασμάτων από κεραμικά κελύφη* 

η. Εξοπλισμός τήξης ή καύσης κεραμικών κελυφών. 

9Β002 Συστήματα ελέγχου ανοικτής γραμμής (σε πραγματικό χρόνο), όργανα 

(συμπεριλαμβανομένων των αισθητήρων) ή αυτοματοποιημένος εξοπλισμός απόκτησης και 
επεξεργασίας δεδομένων, ειδικά σχεδιασμένοι για την ανάπτυξη κινητήρων αεριοστροβίλων, 
συναρμολογημάτων ή συστατικών μερών που περιλαμβάνουν τεχνολογίες του εδαφίου 
9Ε003.α. 

9Β003 Ειδικά σχεδιασμένος εξοπλισμός για την παραγωγή ή δοκιμή 

στεγανωτικών δακτυλίων ψηκτρών για αεροστροβίλους, σχεδιασμένων για λειτουργία σε 
ταχύτητες ακροπτερυγίου άνω των 335 γπ/β, καθώς και τα ειδικά σχεδιασμένα ανταλλακτικά ή 
εξαρτήματά τους. 

9Β004 Εργαλεία, μήτρες ή διατάξεις στερέωσης για την ένωση σε στερεή 

κατάσταση συστατικών μερών αεριοστροβίλων από 'υπέρκραμα* ή τπάνιο, 

9Β005 Συστήματα ελέγχου ανοιχτής γραμμής (σε πραγματικό χρόνο), όργανα 

(συμπεριλαμβανομένων των αισθητήρων) ή αυτοματοποιημένος εξοπλισμός 
απόκτησης και επεξεργασίας δεδομένων, ειδικά σχεδιασμένα για χρήση με τις ακόλουθες 
αεροσήραγγες ή διατάξεις: 

Σημείωση: Βλ επίσης 9Β105 

α. Αεροσήραγγες σχεδιασμένες για ταχύτητες ίσες προς ή μεγαλύτερες από 1,2 Μεσίν 
εκτός: 

Των ειδικά σχεδιασμένων για εκπαιδευτικούς σκοπούς και με διάσταση διατομής δοκιμών 
(μετρούμενη πλαγίως) μικρότερη των 250 ιτιπν 

Τεχνικές παρατηρήσεις: Ως ^διάσταση διατομής δοκιμών* στο σημείο 9Β005.α. νοείται η 
διάμετρος του κύκλου ή πλευρά τετραγώνου ή η μεγαλύτερη πλευρά ορθογωνίου στη θέση 
της μεγαλύτερης διατομής δοκιμών. 
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β. Διατάξεις για την προσομοίωση περιβαλλόντων ροής σε ταχύτητες άνω των 5 ΜεοΙτ, 
συμπεριλαμβανομένων σηράγγων θερμής βολής, σηράγγων τόξου πλάσματος, σωλήνων 
κρούσεως, σηράγγων κρούσεως, σηράγγων αερίου και πυροσωλήνων ελαφρού αερίου- 

γ. Αεροσήραγγες ή διατάξεις εκτός των δισδιάσχστων διατομών, ικανά για προσομοίωση ροών 
αριθμού ΒβγηοΙάς άνω των 25 χ 10 β . 

9Β006 Ειδικά σχεδιασμένος εξοπλισμός δοκιμής ακουστικών κραδασμών, 

ικανών να παράγουν επίπεδα ηχητικής πίεσης ίσα προς ή μεγαλύτερα των 160 ΡΒ 
(αναφερόμενα σε 20 πτίΟΓοραεσαΙ) με ονομαστική δύναμη εξόδου ίση προς ή μεγαλύτερη των 
4 ΙΜ' σε θερμοκρασία θαλάμου δοκιμής άνω των 1.273 Κ (Ι.ΟΟΟ'Ό), καθώς και ειδικά 
σχεδιασμένοι μορφοτροπείς, μετρητές τάνυσης, εππαχυνσίμετρα, θερμοστοιχεία ή 
θερμαντήρες χαλαζία. 

9Β007 Ειδικά σχεδιασμένος εξοπλισμός για επιθεώρηση της αρτιότητας 

πυραυλοκινητήρων με χρήση μη καταστρεπτικών τεχνικών δοκιμής εκτός από επίπεδη 
ανάλυση ακτινών X και βασική, φυσική ή χημική, ανάλυση. 

(Για ακτινογραφικό εξοπλισμό βλέπε 3Α001,ε. 5.) 

9Β008 Ειδικά σχεδιασμένοι μορφοτροπείς για την απευθείας μέτρηση της 

επιφανειακής τριβής τοιχωμάτων της ροής δοκιμής με θερμοκρασία ανακοπής {στάσιμων 
σοβάδων) άνω των 833 Κ (560°0). 

9Β009 Ειδικά σχεδιασμένα εργαλεία για την παραγωγή συστατικών μερών 

στροφείου κινητήρα αεριοστροβίλου που παράγοντα! από μεταλλουργία κόνεων ικανά να 
λεπουργούν σε επίπεδα τάσης ίσα προς ή μεγαλύτερα από 60% της οριακής αντοχής σε 
εφελκυσμό και σε θερμοκρασίες μετάλλου ίσες προς ή μεγαλύτερες από 873 Κ (600°0). 

9Β105 Αεροσήραγγες για ταχύτητες ίσες προς ή μεγαλύτερες από 0,9 ΜασΟ, 
χρησιμοποιούμενες για 'βλήμστα* και τα υποσυστήματά τους. 

Σημείωση: Βλ. επίσης 9Β005 

98106 Θάλαμοι συνθηκών περιβάλλοντος και αντιηχητικοί θάλαμοι ως εξής: 

α. θάλαμοι συνθηκών περιβάλλοντος ικανοί για προσομοίωση των ακολούθων συνθηκών 
πτήσεως: 

1. Περιβάλλοντα κραδασμών ίσα προς ή μεγαλύτερα από 10 9 ΠΜ5 μεταξύ 20 και 2.000 Ηζ 
και μεταδιδόμενες δυνάμεις ίσες προς ή μεγαλύτερες από 5 ΚΝ· και 

2 . Υψόμετρο ίσο προς ή μεγαλύτερο από 15,000 πΐ’ή 

3. Θερμοκρασία τουλάχιστον 223 Κ (- 50°0) έως 398 Κ (+ 125°0) 

β. Αντιηχητικοί Θάλαμοι ικανοί για προσομοίωση των ακολούθων συνθηκών πτήσεως: 

1. Ακουστικά περιβάλλοντα συνολικού επιπέδου πιέσεως ήχου ίσου προς ή μεγαλύτερου 
από 140 ύΒ (αναφερόμενο σε 20 πίϊογοΡ 3) ή με ονομαστική απόδοση εξόδου ίση προς ή 
μεγαλύτερη από 4 I<ν\Λ και 

2. Υψόμετρο ίσο προς ή μεγαλύτερο από 15.000 πγγ ή 

3. Θερμοκρασία τουλάχιστον 223 Κ {- 50°0) έως 398 Κ (+ 125°0) 

9Β115 Ειδικά σχεδιασμένος 'εξοπλισμός παραγωγής* για τα συστήματα, 

υποσυστήματα και τα συστατικά μέρη των παραγράφων 9Α005 έως 9Α009, 9Α011, 9Α101, 
9Α105 έως 9Α109, 9Α111, 9Α116 έως 9Α119. 

9Β116 Ειδικά σχεδιασμένες ■εγκαταστάσεις παραγωγής* για τα συστήματα, 

υποσυστήματα και τα συστατικά μέρη των παραγράφων 9Α004 έως 9Α009, 9Α011 9Α101 
9Α104 έως 9Α109, 9Α111, 9Α116 έως 9Α119, 

9Β117 Τράπεζες δοκιμών και εξέδρες δοκιμών για πυραύλους στερεός ή υγρής 

προωστικής Ολης ή πυραυλοκινητήρες, με εκάτερο των ακόλουθων χαρακτηριστικών: 

α. Ικανότητα να ανταπεξέλθουν ώση μεγαλύτερη από 90 ΚΝ· ή 

β. Ικανότητα ταυτόχρονης μέτρησης των συνισταμένων ώσης στους τρεις άξονες. 

90 Υλικά 


Ουδέν 



Λογισμικό 
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90001 "Λογισμικό* απαιτούμενο για την "ανάπτυξη* εξοπλισμού ή 
“τεχνολογίας* των υποκατηγοριών 9Α„ 9Β. ή 9Ε003. 

90002 *Λογισμικό' απαιτούμενο για την "παραγωγή* εξοπλισμού των 
υποκατηγοριών 9Α. ή 9Β. 

90003 “Λογισμικό* απαιτούμενο για την *χρήση* ηλεκτροψηφιακών συστημάτων 

πλήρους ελέγχου κινητήρα (ΕΑΟΕΟ) για προωστικά συστήματα της υποκατηγορίας 9Α. ή για 
εξοπλισμό της υποκατηγορίας 9Β., ως εξής: 

α. *Λογισμικό' ηλεκτροψηφιακών συστημάτων ελέγχου για προωστικά συστήματα, 
αεροδιαστημικές εγκαταστάσεις δοκιμών ή εγκαταστάσεις δοκιμών αερόβιων 
αεροκινητήρων 

β. *Λογισμικο* με ανοχή σφαλμάτων χρησιμοποιούμενο σε συστήματα ΡΑΟΕΟ για^προωστικά 
συστήματα και συναφείς εγκαταστάσεις δοκιμών. 

90004 Λοιπό 'λογισμικό*. ως εξής: 

α. "Λογισμικό*, εκτός του οριζόμενου στην παράγραφο 20101, ειδικά σχεδιασμένο για 

εξοπλισμό δοκιμής κραδασμών που χρησιμοποιεί ψηφιακά συστήματα ελέγχου πραγματικού 
χρόνου με ατομικούς διεγέρτες (ωθητές) με μέγιστη ώθηση άνω των 100 Ι<Ν· 

β. ’Λογισμικό* δισδιάστατης ή τρισδιάστατης εξόδου ροής, ελεγμένης καταλληλότητας μαζί με 
δεδομένα δοκιμών αεροσήραγγας ή πτήσεων, που απαπεπαι για λεπτομερή κατάρτιση 
μοντέλου ροής κινητήρα - 

γ. *Λογισμικό* που απαιτείται για την *ανάπτυξη* ή την “παραγωγή* ηλεκτρονικών 
εγκαταστάσεων δοκιμής πλήρους ελέγχου σε πραγματικό χρόνο για κινητήρες και 
συστατικά μέρη της υποκατηγορίας 9Α. - 

δ. 'Λογισμικό* για τη δοκιμή αέριο στροβίλων αεροσκαφών, συναρμολογημάτων ή συστατικών 
μερών, ειδικά σχεδιασμένο για τη συλλογή, αναγωγή και ανάλυση δεδομένων σε 
πραγματικό χρόνο, και με ικανότητα ελέγχου ανάδρασης, συμπεριλαμβανομένης της 
δυναμικής προσαρμογής των αντικειμένων ή των συνθηκών δοκιμής, κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης της δοκιμής- 

ε. *Λογισμικό* ειδικά σχεδιασμένο για τον έλεγχο της κατευθυνόμενης στερεοποίησης ή της 
μονοκρυαταλλικής χύτευσης- 

στ. "Λογισμικό* σε “πηγαίο κώδικα*, “αντικειμενικό κώδικα* ή κώδικα μηχανής που απαιτείται για 
την “χρήση* συστημάτων ενεργού αντιστάθμισης για τον έλεγχο ανοχών ύψους ασφαλείας 
των ακροπτερυγίων του στροφείου - 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το εδάφιο 90004.στ. δεν προσδιορίζει “λογισμικό" ενσωματωμένο σε 

εξοπλισμό γενικής χρήσεως ή απαιτούμενο για εργασίες συντήρησης 
συναφείς με τη διακρίβωση ή επισκευές ή τον εκσυγχρονισμό του 
συστήματος ενεργού αντιστάθμισης για τον έλεγχο ανοχών. 

90101 'Λογισμικό* ειδικά σχεδιασμένο για την χρησιμοποίηση των προϊόντων 
των παραγράφων 9Β105, 9Β106, 9Β116 ή 98117. 

90103 “Λογισμικό· ειδικά σχεδιασμένο για κατάρτιση μοντέλων, προσομοίωση 

ή σχεδιαστική ολοκ>ύ|ρωση των συστημάτων που ορίζονται στις παραγράφους 9Α004 ή 9Α104, 
ή των υποσυστημάτων που ορίζονται στις παραγράφους 9Α005, 9Α007, 9Α105.α., 9Α106, 

9Α108, 9Α118 ή 9Α119. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το καθοριζόμενο στο σημείο 90103 'λογισμικό* τελεί υπό έλεγχο όταν 

συνδυάζεται με ειδικά σχεδιασμένο υλικά της παραγράφου 4Α102. 

9Ξ Τεχνολογία 

9Ε001 Τεχνολογία* σύμφωνα με τις παρατηρήσεις γενικής τεχνολογίας, για την 
•ανάπτυξη* εξοπλισμού ή “λογισμικού* των εδαφίων, παραγράφων ή 
υποκατηγοριών 9Α001.γ., 9Α004 έως 9Α011, 9Β. ή 90. 
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9Ε002 Τεχνολογία·, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις γενικής τεχνολογίας, για την 

•παραγωγή· εξοπλισμού των εδαφίων, παραγράφων ή ή υποκατηγοριών 9Α001,γ., 

9Α004 έως 9Α011 ή 9Β. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Τεχ/ολογία* *ανάπτυξης· ή Τιαραγωγής* της υποκατηγορίας 9Ε. για 

αεροστροβίλους τελεί υπό έλεγχο ως τεχνολογία *χρήσης' για επισκευές, 
ανακατασκευή και γενική επισκευή. 

Δεν υπόκεινται σε έλεγχο: τεχνικά δεδομένα, σχέδια ή τεκμηρίωση που 
προορίζεται για εργασίες συντήρησης που συνδέονται άμεσα με τη διακρίβωση, 
αφαίρεση ή αντικατάσταση τμημάτων που είναι δυνατόν να αντικστασταθούν 
στην επιχειρησιακή βάση (ΐπυ), που έχουν υποστεί βλάβη ή που δεν δΰνανται 
να χοησιμοποιηθούν, συμπεριλαμβανόμενης της αντικατάστασης ολόκληρων 
κινητήρων ή δομοοτοιχείων κινητήρων. 

(Για Τεχνολογία 1 επισκευής δομημάτων, πολυστρωμστικών υλικών ή υλών που 
υπόκεινται σε έλεγχο, βλέπε εδάφιο 1 Ε002.στ.) 

9Ε003 Λοιπές Τεχνολογίες·, ως εξής: 

α. Τεχνολογία* ·απαπούμενη' για την ■ανάπτυξη* ή *παραγωγή* των ακόλουθων συστατικών 
μερών ή συστημάτων αεριοστροβίλου: 

1. Πτερύγια, σταθερά πτερύγια ή στεφάνες (προστατευτικά περιβλήματα) ακροπτερυγίων 
αεριοστροβίλων που παράγονται με κατευθυνόμενη στερεοποίηση, τα οποία έχουν 
προβλεφθεί για λειτουργία σε θερμοκρασίες αερίου άνω των 1.593 Κ (1.320*0)· 

2. Μονοκρυσταλλικά πτερύγια, σταθερά πτερύγια ή στεφάνες (προστατευτικά περιβλήματα) 
ακροπτερυγίων· 

3. θάλαμοι καύσης με πολλαπλούς θόλους που λεπουργούν με μέσες θερμοκρασίες 
εξόδου άνω ίων 1.643 Κ (1.370*0), ή θάλαμοι καύσης που περιλαμβάνουν θερμικά 
αποσυνδεμένα χπώνια καύσης, μη μεταλλικά χπώνια ή μη μεταλλικά κελύφη* 

4. Συστατικά μέρη κατασκευασμένα από οργανικά 'σύνθετα* υλικά σχεδιασμένα για 
λειτουργία πάνω από 588 Κ (315*0), ή από ·σύνθετα* υλικά μεταλλικής ·μήτρας', 
κεραμικής ·μήτρας*, διαμεταλλικά ή μεσομεταλλικά ενισχυμένα υλικά των παραγράφων 
1Α002 ή 10007* 

5. Πτερύγια, σταθερά πτερύγια, στεφάνες (προστατευτικά περιβλήματα) ακροπτερυγίων ή 
άλλα συστατικά μέρη αεριοστροβίλου που δεν έχουν ψυχθεί, σχεδιασμένα για να 
λειτουργούν σε θερμοκρασίες αερίου ίσες προς ή μεγαλύτερες από 1.323 Κ (1.050*0)· 

6. Πτερύγια, σταθερά πτερύγια ή στεφάνες (προστατευτικά περιβλήματα) ακροπτερυγίων, 
εκτός των περιγραφομένων στα εδάφια 9Ε003.α.1. και Ζ, που εκτίθενται σε 
θερμοκρασίες αερίου ίσες προς ή μεγαλύτερες από 1.643 Κ (1.370*0)· 

7. Συνδυασμοί πτερυγίων αεροτομής-δίσκου για τις οποίες χρησιμοποιούνται ενώσεις 
στερεός κατάστασης- 

8. Συστατικά μέρη αεριοστροβίλων που χρησιμοποιούν Τεχνολογία· ^συγκόλλησης με 
διάχυση (μορίων)· του εδαφίου 2Ε003.β.* 

9. Περιστρεπτά συστατικά μέρη αεριοστροβίλων με ανοχή σε ζημίες που χρησιμοποιούν 
υλικά μεταλλουργίας κόνεων του εδαφίου ΙΟΟΟΖβ.· 

10. Συστήματα ΡΑΟΕΟ για αεριοστροβίλους και κινητήρες συνδυασμένου κύκλου καθώς και 
τα συναφή τους διαγνωστικά συστατικά μέρη, αισθητήρες και ειδικά σχεδιασμένα 
συστατικά μέρη· 

11. Ρυθμιζόμενη γεωμετρία ίχνους ροής και συναφή συστήματα ελέγχου για: 
α. Στροβίλους αεριογεννήτριας· 

β. Ανεμοστρόβιλους ή μηχανοστρόβιλους· 
γ. Προωστικά ακροφύσια - 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Η ρυθμιζόμενη γεωμετρία ίχνους ροής και τα συναφή συστήματα 
ελέγχου δεν περιλαμβάνουν τα κατευθυντήρια σταθερά πτερύγια, 
ανεμιστήρες μεταβλητού βήματος, μεταβλητούς στάτες ή βαλβίδες 
εξαέρωσης για συμπιεστές. 

2. Το σημείο 9Ε003.α.11. δεν αφορά 'ανάπτυξη' ή *παραγωγική· 
Τεχνολογία* για ρυθμιζόμενη γεωμετρία του ίχνους ροής για 
ανάστροφη ώση. 

12. Συστήματα ελέγχου ανοχών (ύψους ασφαλείας) ακροπτερυγίων του στροφείου που 
χρησιμοποιούν Τεχνολογία* περιβλήματος ενεργού αντιστάθμισης που περιορίζεται σε 
βάση δεδομένων σχεδιασμού και ανάπτυξης· 

13. Αεριολσταινόμενα έδρανα για συναρμολογήματα στροφείων αεριοστροβίλων 

14. Κοίλα πτερύγια ανεμοστρόβιλου, ευρείας χορδής, χωρίς ενδιάμεσα στηρίγματα· 

β. “Τεχνολογία* *απαττούμενη* για την 'ανάπτυξη* ή την Τταραγωγή*: 

1. Προπλασμάτων αεροσηράγγων εξοπλισμένων με μη διεισδυτικούς αισθητήρες και ικανών 



7766 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


για διαβίβαση δεδομένων από τους αισθητήρες προς το σύστημα απόκτησης δεδομένων - 

2. Πτερύγια έλικας ή ελικοστρόβιλοι από "σύνθετα υλικά" που δύνανται να απορροφούν 
περισσότερα από 2.000 (<νν σε ταχύτητες πτήσης μεγαλύτερης από 0,44 Μαοίτ 

γ. "Τεχνολογία* "απαπούμενη* για την "ανάπτυξη" ή "παραγωγή" συστατικών μερών 
αεριοστροβίλων που χρησιμοποιούν μεθόδους με "λέιζερ", εκτόξευση ύδατος ή 
ηλεκτροχημικές (ΕΟΜ) ηλεκτροδιαβρωτικές (ΕΟΜ) διεργασίες για διάτρηση οπών με: 

1 . α. Βάθος υπερτετραπλάσιο της διαμέτρου τους· 
β. Διάμετρο μικρότερο από 0,76 πιπν και 

γ. Γωνία προσβολής ίση προς ή μικρότερο από 25°· ή 

2. α. Βάθη υπερπενταπλάσια της διαμέτρου τους- 
β. Διάμετρο μικρότερη από 0,4 αιπτ και 

γ. Γωνία προσβολής μεγαλύτερη από 25°· 

Τεχνικές παρατηρήσεις: Για τους σκοπούς του εδαφίου 9Ε003.γ., η γωνία προσβολής 
μετράται σε εφατπόμενο προς την επιφάνεια της αεροτομής επίπεδο, στο σημείο όπου ο 
άξονας της οπής τέμνει την επιφάνεια της αεροτομής, 
δ. "Τεχνολογία" "απαπούμενη* για την "ανάπτυξη" ή την "παραγωγή" συστημάτων μετάδοσης 
ενέργειας για ελικόπτερα ή για "αεροσκάφη* με κλίνον στροφείο ή κλίνουσες πτέρυγες: 

1. Ικανά για λεπουργία χωρίς λίπανση επί 30 λεπτά ή περισσότερο· ή 
Ζ Με λόγο εισόδου ισχύος-βάρους ίσου προς ή μεγαλύτερο από 8,87 {Λν/Κςτ 
ε. 1 "Τεχνολογία" για την "ανάπτυξη" ή την "παραγωγή* προωστικών συστημάτων οχημάτων 
επιφάνειας παλινδρομικού κινητήρα ντήζελ που παρουσιάζουν το σύνολο των ακόλουθων 
χαρακτηριστικών: 

α. Ογκο παραλληλεπιπέδου ίσο προς ή μικρότερο από 1,2 γπ 2 3 4 · 

β. Ολική ισχύ εξόδου μεγαλύτερη από 750 Κνν, σύμφωνα με της 80/1269/ΕΟΚ, 130 2534 
ή ισοδύναμα πρότυπα - και 

γ. Ισχύ όγκου μεγαλύτερο από 7 Κνν/ηπ 3 όγκου παραλληλεπιπέδου· 

Τεχνικές παρατηρήσεις: Ο όγκος παραλληλεπιπέδου είναι το γινόμενο τριών καθέτων 
μεταξύ τους διαστάσεων που μετρούνται ως εξής: 

Μήκος: Το μήκος του στροφαλοφόρου άξονα από το εμπρόσθιο παρέμβυσμα έως το 
πρόσωπο σπονδύλου· 

Εύρος: Η μεγαλύτερη διάσταση από τις ακόλουθες: 

α. Η εξωτερική διάσταση μεταξύ των επικαλυμμάτων βαλβίδων 
β. Οι διαστάσεις των εξωτεριχών ακμών των πωμάτων κυλίνδρων ή 
γ. Η διάμετρος του περιβλήματος σπονδύλου* 

' Υψος: Η μεγαλύτερη διάσταση από τις ακόλουθες: 

α. Η διάσταση από την κεντρική γραμμή του στροφαλοφόρου έως την άνω 
κορυφαία επιφάνεια του επικαλύμματος βαλβίδος (ή της κεφαλής 
κυλίνδρου) συν τη διπλή διαδρομή του εμβόλου· ή 
β. Η διάμετρος του περιβλήματος σπονδύλου. 

2. "Τεχνολογία" "απαπούμενη" για την "παραγωγή" ειδικά σχεδιασμένων συστατικών μερών 
για κινητήρες ντήζελ υψηλής ισχύος εξόδου; 

α. Τεχνολογία' "απαπούμενη" για την "παραγωγή* κινητήρων που περιλαμβάνουν όλα τα 
ακόλουθα συστατικά μέρη και που χρησιμοποιούν κεραμικά υλικά της παραγράφου 
10007: 

1. Χπώνια κυλίνδρων - 

2. "Εμβολα - 

3. ^Κεφαλές κυλίνδρων και 

4. Ενα ή περισσότερα άλλα συστατικά μέρη (συμπεριλαμβανομένων των σημείων 
εξαγωγής καυσαερίων, στροβιλοσυμπιεστών, οδηγών βαλβίδων, 
συναρμολογημάτων βαλβίδων ή μονωμένων εγχιπών καυσίμου)· 

β. "Τεχνολογία* "απαραίτητη* για την "παραγωγή* συστημάτων στροβιλοσυμπιεστών με 
μονόβαθμους συμπιεστές ενός σταδίου, που διαθέτουν όλα τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 

1. Λεπουργία σε τιμές συμπίεσης 4:1 ή υψηλότερες- 

2. Μαζική ροή μεταξύ 30 και 130 Κ 9 ανά λεπτό· και 

3. Μεταβλητή επιφάνεια ροής εντός της διατομής του συμπιεστή ή του στροβίλου· 
γ, "Τεχνολογία* "απαπούμενη" για την "παραγωγή* συστημάτων εγχύσεως καυσίμου με 

δυνατότητα χρήσης ειδικά σχεδιασμένου πολλαπλού καυσίμου (π.χ. ντήζελ ή καύσιμο 
αεριωθουμένων) που καλύπτουν κλίμακα εξόδου από το καύσιμο ντήζελ (2,5 οδΐ 
στους 310,8 Κ (37.8 ο 0)), έως την βενζίνη (0,5 ο$Τ στους 310,8 Κ (37,8'Ό)), που 
παρουσιάζουν αμφότερα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1 . Ποσότητα έγχυσης που υπερβαίνει τα 230 πιπτ 3 ανά έγχυση και κύλινδρο· και 
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2. Ειδικά σχεδιασμένα μέσα ηλεκτρονικού ελέγχου για την αυτόματη μεταβολή των 
χαρακτηριστικών του ρυθμιστή ανάλογα με τις ιδιότητες του καυσίμου, ώστε να 
παρέχονται τα ίδια χαρακτηριστικά ροπής στρέψης με την χρήση των κατάλληλων 
αισθητήρων- 

ε. 3. Τεχνολογία* “απαπούμενη* για την *ανάτττυξη* ή την ^παραγωγή* ντηζελοκινητήρων 
υψηλών επιδόσεων για την λίπανση των εσωτεριχών τοιχωμάτων των κυλίνδρων με 
στερεά, αέρια, ή υγρά υμένια (ή με συνδυασμούς των), που εππρέπουν τη λεσουργία 
σε θερμοκρασίες άνω των 723 Κ (450°0), μετρούμενες επί του τοιχώματος του 
κυλίνδρου στο ανώτατο όριο της διαδρομής του άνω δακτυλίου του εμβόλου. 
Τεχνικές παρατηρήσεις: Ντηζελομηχανές ντήζελ υψηλών επιδόσεων: 

Ντηζελομηχανές με προσδιορισμένη μέση πραγματική πίεση πέδησης ίση προς ή 
μεγαλύτερη από 1,8 ΜΡα σε ταχύτητα 2.300 σ.αΛ., εφόσον η ονομαστική ταχύτητα είναι 
ίση προς ή ανώτερη από 2.300 σ.α.λ. 

9Ε101 Τεχνολογία* σύμφωνα με τις παρατηρήσεις γενικής τεχνολογίας για την 
. "ανάπτυξη* ή την *παραγωγή* προϊόντων που ορίζονται στις παραγράφους 9Α101, 9Α104 έως 

9Α111 ή 9Α115 έως 9Α119. 

9Ε102 Τεχνολογία* σύμφωνα με τις παρατηρήσεις γενικής τελολογίας για 

•χρήση* προϊόντων που ορίζονται στις παραγράφους 9Α004 έως 9Α011, 9Α101, 9Α104 έως 
9Α111, 9Α115 έως 9Α119, 9Β105, 9Β106, 9Β115, 9Β116, 9Β117, 9Δ101 ή 9Δ103. 
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19. 3Α233 .ε. 1. 5 2» 5ο 5>€9^ η να51ι ΟΑρϊχδΙ 1β55εχ3. 

20. 3Ε001 ΝΟΤΕ Μονβ βη8-επ5χ1.88 β. Αηά Ο. Ξ'ηουΐά Βε οηβ ίηι3©η5 


5ο 5θβ Γί.985. 


21. 

32101 

,, Γ.ο5ε’’ 5ο 

Γ03ά 


"Νο5ε”. 

22. 

3Ε102 

''ηο5β" 50 

Χβδί 

β.5 

”Νο5β". 

23. 

3Β201 

"ηθ5β" 50 

Γβαχϋ 

519 

•·Να5β" . 


ΟΑΤΕΟΟΗΥ 5 

24. 5Α001.ο.2.8. ΝΟΤΕ Κανβ 9α8-βη5Γίε5 1. εηά 2. οηβ ί.ηάεη5 5ο 58.8 

Γί9Ϊ"·5. 

25. 5Ε001.8. Το 81οοΙ< ΐ.ηώβη5 58ε νίιοΐθ 5εχ5 σ£ 58β 3νι5-εη5Γγ. 

26. ΟΛ5&9 ογ Υ 5 Ρ»£5 2 Μανβ 58β 863(1 ΝΟΤΕ οηβ 1π<1βη5 5ο 58β 1ε£5. 



ΦΕΚ 651 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΟΑΤΕΟΟΗΪ 6 


27. ΘΑΟΟΙ.&.Ι.ΝΟΤε 


ΟΑΤΕΟΟΗΥ 9 


28. 93115 


29. 98116 


κονβ βνώ-βη^Γίβ3 &. βπ<3 ί3. οαβ 1η4«ηί ίο ίΐιβ 
γ1<3^· 


ίο ι:Θ 4<2 "9Α104 ίσ 9Α109". 


ϊ" ίο τββθ "9Α104 ίο 9Α109". 


ΠΙΝΑΚΑΣ 2 


Κατάλογος αναφερόμενος στο άρθρο 3 της απόφασης 
και στο άρθρο 6 §1 στοιχείο (α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ33ϊ/,94 
(Κοινός κατάλογος προορισμών για τους οποίους μπορεί να ισχύουν 
απλού στ ευ μόνες διατυπώσεις) 



Μπορούν να προβλεφβούν γενικές άδειες για την έγκριση των εξαγωγών αγαθών διπλής χρήσης 
προς ορισμένους προορισμούς, ιδίως δε προς τα παρακάτω κράτη, που έχουν προσχωρήσει ή 
συνεργάζονται πλήρως με όλα τα οικείο καθεστώτα περί μη διάδοσης πυρηνικών όπλων και 
ελέγχου ευαίσθητων αγαθών: 


Αυστραλία 

Καναδάς 

Ηνωμένες Πολιτείες 
Ιαπωνία 
Νορβηγία 
Νέα Ζηλανδία 
Ελβετία. 


2. Αυτό δεν αποκλείει την υιοθέτηση τέτοιων διαδικασιών και για τις εξαγωγές προς (άλλους 
προορισμούς, 

3. Τα κράτη μέλη αλληλοενημερώνονται και να ενημερώνουν την Εππροπή για τις τυχόν 
απλουστευμένες διαδικασίες που εφαρμόζουν σχετικά με άλλους προορισμούς. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 


Κατάλογος αναφερόμενός στο άρθρο 5 της Απόφασης :4. 

και στο άρθρο 19 §1 στοιχείο (β) του Κανονισμού (ΕΚ) άριθ3Φ94 
(Κοινός κατάλογος αγαθών διπλής χρήσης οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές επί των οποίων 
σπόκεινται σε άδεια κατά τη μεταβατική περίοδο) 


Σημ. : Οι περιγραφές που ακολουθούν είναι συντομευμένοι τίτλοι των αντίοτοιχων κλάσεων. 

Πλήρη στοιχεία περιέχονται στο Παράρτημα 1. 


Ν30 · ΤΗΙΟΟΕΡ ϋΞΤ Μέοοο 1 του ΙΝΕΟΙΡΟ 254 

(Τα αγαθά αυτα εμπίπτουν επίσης στο άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. .../94). 

0Β001 

Εγκαταστάσεις για το διαχωρισμό ισοτόπων "φυσικού ουρανίου - και "εξαντλημένου ουοανίου*, 
"ειδικών σχάσιμων υλικών* και "λοιπών σχάσιμων υλικών". 


0Β002 

Βοηθητικός εξοπλισμός εγκαταστάσεων εμπλουτισμού, 


06004 

Εξοπλισμός και κατασκευαστικά μέρη εξοπλισμού βαρέος ύδατος, δευτερίου και ενώσεων του 
δευτερίου. 


08006 

Εγκαταστάσεις για την επανεπεξεργασία ακτινοβολημένων στοιχείων καυσίμου "πυρηνικών 
αντιδραστήρων*, 


00002 

Μονο τα εξής σχάσιμα υλικά : 

α) διαχωρισμένο πλουτώνιο, 

β) “εμπλουτισμένο ουράνιο", με περιεκτικότητα σε υ ίΜ ή υ 235 άνω του 20%. 

ΟϋΟΟί 

Στο βαθμό που αφορά τα 0Β001, 08002, 0Β004. 0Β006 και 00002. 

0Ε001 

Στο βαθμό που αφορά ία 0Β001. 0Β002. 0Β004. 0Β006 και 00002. 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

3Α002 9· Πρότυπα ατομικής συχνότητας. 

4Α001.Ρ Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός, ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις* 

και ειδικά σχεδιασμένα γΓαυτές ηλεκτρονικά δομικά στοιχεία, που έχουν 
χαρακτηριστικά ή εκτελούν λειτουργίες πάνω από τα όρια της κατηγορίας 5 (Μέρος 
2 - Ασφαλεία πληροφοριών*), 

4Α003.Ρ. Μόνον υπολογιστές με *υπερεπιδόσεις*, δηλαδή με γενική θεωρητική αποδοση (ΨΤΠ) 

τουλάχιστον 2 δισεκατομμύρια θεωρητικές πράξεις ανά δευτερόλεπτο, 

40003.0. “Λογισμικό* που έχει χαρακτηριστικά ή εκτελεί λειτουργίες πάνω από τα όρια της 

κατηγορίας 5 (Μέρος 2 - Ασφάλεια πληροφοριών) εκτός από το λογισμικό που 
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_ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤ ΕΡΟ) 

επ[τελεί λειτουργίες από τις περιγραφόμενες στα σημεία 1 -4 της κατηγορίας 5 του 
παρόντος παραρτήματος. 

Κατηγορία 5: Όλα τα αγαθά που αναφέρονται στο Μέρος 2 - Ασφάλεια πληροοοριών·, έκτος απα : 

1. Φορητά ή κινητά ραδιοτηλέφωνα σχεδιασμένα σύμφωνα με αναγνωρισμένα εθνικά, περιφερειακά 
η διεθνή πολιτικά πρότυπα, π.χ. φορητά ή κινητά ραδιοτηλέφωνα προαριζόμενα να 
χρησιμοποιούνται στα πλαίσια εμπορικών συστημάτων κυψελωτής πολιτικής ραδιοτηλεοωνίας, 

2. Εξοπλισμό ελενχου πρόσβασης, όπως αυτόματες ταμειακές μηχανές, αυτόματες μηχανές 
εκτύπωσης αντιγράφων κίνησης λογαριασμού ή τερματικά εγκατεστημένα σε ταμεία κατα¬ 
στημάτων, ο οποίος προστατεύει τις ατομικές αναγνωριστικές λέξεις και κωδικούς ταυτότητας για 
να εμποδίζει την πρόσβαση αναρμοδίων, αλλά δεν επιτρέπει την κρυπτογράφηση αρχείων 
δεδομένων ή κειμένου εκτός καθ όσον αφορά αμέσως ατομικές αναγνωοιστικές λέξεις ή 
κωδικούς ταυτότητας, 

3. Εξοπλισμό εξακρίβωσης της γνησιότητας δεδομένων που υπολογίζει κωδικό γνησιότητας 
μηνύματος (ΜΑΟ) ή ανάλογα εξαγόμενα για να βεβαιώνεται ότι δεν έχει εμφιλοχωρήσει καμία 
αλλοίωση του κειμένου ή ότι οι χρήστες είναι όντως αρμόδιοι, αλλα δεν εππρεπει την 
κρυπτογράφηση δεδομένων, κειμένου ή άλλων μέσων πλήν των αναγκαίων για την εξακρίβωση 
της γνησιότητας, 

4. Κρυπτογραφικό εξοπλισμό ειδικά σχεδιασμένο, κατασκευασμένο η μετασκευασμένο για να 
χρησιμοποιείται σε μηχανές τραπεζικών ή χρηματικών συναλλαγών, όπως αυτόματες ταμειακές 
μηχανές, αυτόματες μηχανές εκτύπωσης αντιγράφων κίνησης λογαριασμού, τερματικό εγκα¬ 
τεστημένα σε ταμεία καταστημάτων, ή εξοπλισμό για την κρυπτογράφηση διατραπεζικών συναλ¬ 
λαγών. και προσριζόμενα να χρησιμοποιούνται μόνο σε τέτοιες εφαρμογές, 

5. -Λογισμικό* για τη "χρησιμοποίηση- του εξοπλισμού που περιγράφεται στα παραπάνω σημεία 1 -4 ή 
■λογισμικό* που επιτελει κάποια από τις λεσουργίες που περιγράΟοναι στα παραπάνω σημεία 1-4. 

6Α001 Ακουστική, 

60003.3 "Λογισμικό* για την επεξεργασία ακουστικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 5ΤΕΑΙΤΗ 

10001 Υλικά σχεδιασμένα ειδικά για να χρησιμοποιηθούν ως απορροφητές ηλεκτοομαγνητικων 
κυμάτων, ή εγγενώς αγώγιμα πολυμερή, 

1Β103 "Λογισμικό* ειδικά σχεδιασμένο για την ανάλυση ανηγμένων παρατηρήσιμων μεγεθώΥ όπως 

η ανακλαστικότητα στο ραντάρ, οι επισημάνσεις υπεριώδους/υπέρυθρης ακτινοβολίας και οι 
ακουστικές επισημάνσεις, 

66008 Συστήματα μέτρησης δίστομων με παλμικό ραδιοεντοπιστή, εύρους παλμού μέχρι και 100 
Π5, και ειδικά σχεδιασμένα προς τούτο δομικά μέρη, 

68108 Συστήματα ειδικά σχεδιασμένα για τη μέτρηση διατομών με ραδιοεντοπιστή, 
χρησιμοποιήσιμα για 'βλήματα* και υποσυστήματα αστών, 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΤΟΠ 

9Α005 Πυραυλοκινητήρες υγρού καυσίμου, 

9Α007.3.1 Πυραυλικά προωστικά συστήματα στερεού καυσίμου με συνολική ωστική .κανοτητα άνω 
των 1,1 ΜΝε. 

9Α008.0 Ορισμένα συστήματα ελέγχου ανύσματος ώσεως με κινητά ακροουσια ή με δευτερεύουσα 
έγχυση υγρού, ειδικά σχεδιασμένα για πυραυλικά προωστικά συστήματα στερεού καυσίμου. 
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9Α009.3 Υβριδικά πυραυλικό προωστικά συστήματα με συνολική ωστική ικανότητα ανω των 1,1 ΜΝε. 

9Α 108.σ Υποσυστήματα ελέγχου ωστικού ανύσματος, ειδικά σχεδιασμένα για πυραυλικά προωστικά 
συστήματα στερεού καυσίμου, 

9Α119 Μεμονωμένες βαθμίδες πυραύλων. 

38115 Ειδικά σχεδιασμένος Εξοπλισμός παραγωγής· και ^εγκαταστάσεις παραγωγής* για τα 
συστήματα, υποσυστήματα και δομικά στοιχεία που ορίζονται στα 9Α005. 9Α007.3.1, 
9Α008.Ρ, 9Α108.0 και 9Α119, 

98116 Ειδικά σχεδιασμένες “εγκαταστάσεις παραγωγής* για τα συστήματα, υποσυστήματα κα 
δομικά στοιχεία που ορίζονται στα 9Α005, 9Α007.3.1, 9Α008.Ρ, 9Α108.Ο και 9Α119, 

90001 ’Λογισμικό* που απαιτείται για την 'ανάπτυξη' εξοπλισμού ή “τεχνολογίας* που ορίζονται 
στα 9Α005, 9Α007.3.1, 9Α003.Ρ, 9Α108.Ο, 9Α119, 9Β115 και 98116, 

90101 “Λογισμικό* ειδικά σχεδιαμένο για τη χρησιμοποίηση των εμπορευμάτων που ορίζονται 
στο 9Β116, 

9ϋ103 "Λογισμικό* ειδικά σχεδιαμένο για τη μοντελοποίηση, την προσομοίωση ή την ολοκλήρωση 
του σχεδιασμοϋ των συστημάτων που ορίζονται στα 9Α007.3.1, 9Α108.Ο και 9Α119, 

9Ε001 Τεχνολογία* για την "ανάπτυξη* εξοπλισμού ή *λογισμικού* που ορίζονται στα 9Α005. 
9Α007.3.1, 9Α008.Ρ, 9Α108.Ο, 9Α119, 9Β115 και 9Β116, 

9Ε001 "Τεχνολογία* για την “παραγωγή* εξοπλισμού που ορίζεται στα 9Α005, 9Α007.3.1. 9Α008.Ρ. 
9Α108.Ο. 9Α119, 9Β115 και 9Β116 


Τα αγαθά που ορίζονται στα ΟΒΟΟΙ. 0Β002, 0Β004. 08006, 00002. 4Α003.6, 4Ρ003.Ο και στην 
Κατηγορία 5 Μέοαο 2 υπόκεινται επίσης στις διστάζεις του άρθρου 7 παράνραφοο 2 του 
κανονισυού (ΕΚ) αριθ. ,../94 νια όλους τους προορισμούς, συμπεριλαμΒανοαένων όσων απαοι· 
θμούνται στο Παράρτημα II. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4 


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΤΉΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΚΑί ΓΓΟ ΑΡΘΡΟ 20 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ)33»94 


Σημ. Χ3 = εξαιρέσεις για τις οποίες, στο τέλος της μεταβατικής πεσιοδου, θα ληφθεί απόφαση σχετικά με την 
οριστική υπαγωγή των αγαθών στο πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης για τα αγαθά διπλής χρήσεως. 


Χό = εξαιρέσεις που θα καταργηθούν κατά τη διόρκε.α της μεταβατικής περιόδου. 


Ααιθ. Ποοϊόντος 

Δ. 

ΙΕ*· 

[^■■ΙΕΗΗ 

Γαλ.. 

Ιτ. 

π. 

Η8 

08006 



ί 


Χ3 



08007 




Χ3(1) 




00002 



1 


Χα 



00000 



1 

Χ3 




00004 



| 


Χ3 



00005 



1 

Χ3 




1Α102 



ί χα 

χα 




1Α202 



ϊ 

I 

Χ3 




18001 



ί ΧΡ 





13002 



χα 

— 




10101 



ΧΡ 





13115 



• χα 





1Β116 



: Χό 

Χα 




1Β226 




Χ3 

χα 



18231 




Χ3(1) 




10001 



; χα 





10007 



: χα 





1Ο101 

Χ3 


Χ3 

Χ3 

I 



10107 



χσ ί 




■Η 

10107.0 



ί 

χα 



ΒΙ 

10115 



Χα !χσ ί 





10116 



! χα ί 

Χ3 




10117 



! χα 





10216 



ί 

Χ3 




10233 




Χ3(1) 

χα 



10234 

Χ3 


ί 

Χα 




10235 


! ί 

Χ3(1) 

χα 
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Αοιθ . 


7000! 


7Β002 


70003 


7Β102 


70103 


70001 


7 0002 


7Ώ003 


70101 


70102 


70103 


7Ε001 


7Ε002 


7Ε003 


7Ε004,δ.5 


7ΕΙ01 


"Εί02 


8Α002.Ο.3 και. Ρ 


Προ'ιοντοο 


Ισ. | ΓαΧ. ) Ιτ. | π 


80002 



.2 

| 9Α0ΟΙ 


I Ο < 

I ?ΛΙ_'·„0 


9Α007.2 


9Α003 


9 λ 003 .δ 


9Α009 


9ΑΟΙΟ 


9 Α 011 


9 Α 101 


9Α106.δ 


9Α106.ε 


9ΑΙ06 {Πχην χαν 3 και γ) 


9ΑΙ07 


9 Α 108 .Ο (Πλην ίου γΐ 


9Α103 


9 ΑΙ 09 


9Α110 


9Α1Π 


9ΑΙ15 


XI) 

Χο 

Χί) 

| Χη 

χο ; 

Χα 


Χο 

Χ6 

Χη 

Χδ | 

Χη 

XI) 

Χη 


Χι (9) 


Χη 


Χδ ! 

Χη 

Χδ | 

Χη 

\ Χη 


Χι I Χδ 


Χη | Χο | 


Χ3 | Χο I 


Χι | Χο 


Χ3 I XI) | 



] Χδ 



ί Χδ 

Χη 


| Χδ 



| Χδ 

| Χη 


Χη I XI) | Χι 


Χδ 


Χδ | Χη 


I Χδ 


I χ* ! 


Χι I XI) 


XI) 


Χ2 I 
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ΦΕΚ 651 


Αουθ. Ποοϋόντος 

Δ. 





ΙΒΒ 

Π. 

ΗΒ 

9ΑΙ16 

Χ;ι 


ΧίΙ 

XI) 

Χα 

II 

Χα 


9Α117 



Χα 

Χϋ 

Χα 




9Αί 18 



ΕΞΗ 

Χϋ 

Χα 




9Α119 




Χ5 



Χα 


9Β005 




Χ5 





9Β105 



Χλ 

Χ5 

Χα 




9Β106 




Χ5 

Χα 




9ΒΙΙ5 

Χα 



Χ5 



Χα 


9ΒΙ16 

Χα 



Χ5 



Χα 

■ 

9Β117 




Χ5 

Χα 



■ 

90001 

Χα 



Χ5 

Χα (11) 


Χα 


90002 

Χα 



Χ5 1 


• 


90003 




Χ5 





£ϋ004 




Χ5 | 




90101 

Χα 



Χ5 

Χα 


Χα 


90103 




Χ5 

Χα ι 




9Ε00Ι 

Χα 



Χ5 

Χα (12) 


Χα 


9Ε002 

Χα 



Χ5 ί 

Χα (13) 

| Χα 

1 

1 

9Ε003 



1X5 | 

1 ί 

! 

9Ε101 

Χα 

1 


Χ5 ! 

X»(14) 1 | 

Χα 1 

ί 

9Ε102 

Χα ί 


! 

Χο | 

Χα (15) | 

Χα | 

1 


ΥποοπίίειώρΕ^ της στήλησ * Γαλλία* ; 

(1) άρθρα που προτείνει η Γαλλία για την αναθεωρημένη Δήλωση του Δουβλίνου· αφαιρούνται από το 
Παράρτημα 5 αν περιληφθοϋν στο Δουβλίνο 

(2) μόνον όσον αφορά τα 10001. 10101, 101070 και 10103 

(3) μόνον όσον αφορά το 10103 
(4} μόνον όσον αφορά το 2Β104 

(5) έκτος όσον αφορά το 23104 ' 

(6) μόνον όσον αφορά το 6Α1083 

(7) μόνον όσον αφορά τα 6Α102, 6Α1083 και 6Β108 

(8) μόνον όσον αφορά τα 6Α003&5, 61, 52. 6Α203 και 6Α225 

(9) μόνον όσον αφορά τα 7Α001Ο, 7Α0020, 7Α003 και 7Α004 

(10) μόνον όσον αφορά τα 7Α001ο, 7Α0025, 7Α003 έως 7Α004, 7Α103. 7Α115, 7Α117. 7Β103, 70101 (μόνον όσον 
αφορά τα 7Α001ο, 7Α0025, 7Α003 έως 7Α004, 7Α103, 7Α115 και 7Β103), 70102 και 70103 

(11) εκτός όσον αφορά τα 9Α001, 9Α002, 9Α003, 9Α010 και 9Α110 

(12) εκτός όσον αφορά τα 9Α001, 9Α002, 9Α003, 9Α010 και 9Α110 

(13) μόνον όσον αφορά τα 9Α110 και 9Α011 

(14) εκτός όσον αφορά τα 9Α110 και 9Α111 

(15) μόνον όσον αφορά τα 9Α0Ο4, 005, 00731, 0080, 011. 104, 105, 106ο, 109, 115. 116, 117, 118 και 119 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑί \ / 


Στήλες 

ΑΤ 

ρι 


3ν 

0Α001 

Χε 

Χ3 


Χ3 

ΟΑ002 


Χ3 



08001 

Χ3 




0Β003 


Χ3 



ΟΒ004 

Χ3 




0Β005 

Χ3 

Χ3 


Χ3 

0Β006 

Χ3 




0Β007 


Χ3 



0Β008 


Χ3 



0Β009 

Χ3 

Χ3 


Χ3 

ΟΟΟΟΙ 

Χ3 

Χ3 


Χ3 

00002 

Χ3 

Χ3 


Χε 

00003 


Χ3 



00004 

Χ3 

Χ3 


Χ3 

00005 

Χ3 

4 

Χε 


Χ3 

00006 


Χ3 


Χ3 

00201 


Χ3 


Χ3 

00001 


Χ3 



0Ε001 


Χ3 


Χ3(*) 

9Α104 


Χ3 



9Α105 


Χ3 



0Α106Ο 


Χ3 




(*) Μόνον όσον αφορά τις στήλες 0Α001, 0Β0Ο5, 0Β009, 00004, 00005, 00006 και 00201 (εν μέρει), 




_ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833 


Διεύθυνση 

Καπόδιστρίου 34 

Ταχ. Κώδικας 

104 32 

ΤΕΙΕΧ 

22.3211 ΥΡΕΤΘΠ 

ΕΑΧ 

5234312 


Οι Υπηρεσίες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 
λειτουργούν καθημερινά από 8.00* έως 13.00' 


ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 


* Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχών Σολωμού 51 τηλ.: 52.39.762 

* ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωυού 51 τηλ.: 52.48.188 

* Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχών στην οδό Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.141 

' Τμήμα πληροφόρησης: Για τα δημοσιεύματα των ΦΕΚ Σολωμού 51 τηλ.: 52.25.713 - 52.49.547 


* Οδηγίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ Τηλ.: 52.48.785 
Πληροφορίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761 


* Αποστολή ΦΕΚ στην εηαρχίσ με καταβολή της αξΐσς του Λα μέσου Δημοσίου Ταμείου Για πληροφορίες: τηλ.: 52.48.320 


Τιμές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ: 

Κάθε τεύχος μέχρι 8 σελίδες δρχ. 100. Από 9 σελίδες μέχρι 16 δρχ. 150, από 17 έως 24 δρχ. 200 
Από 25 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου {βσέλιδου ή μέρους αυτού) αυξάνεται κατά 50 δρχ. 


Μπορείτε να γίνετε συνδρομητής για όποιο τεύχος θέλετε, θα σας αποστέλλεται με το Ταχυδρομείο. 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 


Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 2531 


Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 3512 


Η ετήσια συνδρομή είναι: 


α) Για το Τεύχος Α’ 


ε) » » » Αναπτυξιακών Πράξεων 

στ) » » » Ν.Π.Δ.Δ. 

ζ) » » * ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

η) » » » Δελτ. Εμπ.& Βιομ. )δ. 

θ) » » » Αν. Ειδικού Δικαστηρίου 

ι) » » » Α.Ε. &Ε.Π.Ε. 

ισ) Για όλα τα Τεύχη εκτός ΤΑΕ-ΕΠΕ 


Ποσοστό 5% υπέρ του Ταμείου Αλληλο¬ 
βοήθειας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΠ 

20.000 Δρχ. 1.000 

40.000 » 2.000 

10.000 » 500 

40.000 * 2.000 

25.000 » 1.250 

10.000 » 500 

5.000 » 250 

10.000 » 500 

3.000 » 150 

210.000 » 10.500 

110.000 » 5.500 


Πλπροο 


τηλ. 52.48.320 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 











